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ВВЕДЕНИЕ  
  
 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» является разработчиком, производителем и экспортером 
микроэлектронных компонентов и изделий электронной техники.

ОАО «ИНТЕГРАЛ» - это комплекс предприятий и конструкторских бюро, 
обеспечивающих полный цикл создания изделий – от этапа проектирования до серийного 
производства. 

В настоящее время в состав ОАО «ИНТЕГРАЛ»  входят:  
Филиал «Завод полупроводниковых приборов» 
Филиал «Транзистор»  
Филиал «Камертон» 
Филиал «НТЦ «Белмикросистемы» 
Филиал  в г. Гомеле 
Филиал Cоциально-бытовое управление 
Филиал "Фриз" 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - учредитель следующих частных предприятий: 
«Интеграл-КАРТ», «Интегралтехнис» , 
«Интегралтехсервис», «Интегралполиграф», «Статинфотех», «Витебское ПКБ АСУ». 
Мы сотрудничаем с компаниями России, Европы, Китая, Кореи, Гонконга, Сингапура,  

Индии  и других стран. 
Цели и принципы ОАО «ИНТЕГРАЛ» - быть надежным партнером для своих  

потребителей и образцовым поставщиком высококачественной продукции. 
Приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 
 
 

• ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ: 

- Запоминающие устройства 
- Микроконтроллеры,драйверы,  
ИМС периферийных устройств 

- ИМС для телевидения и аудио 
- ИМС для телекоммуникаций 
- ИМС для силовой электроники,  
стандартные аналоговые ИМС 

- Стандартные цифровые логические ИМС 
- Электронная компонентная база 
специального назначения 

- Часовые, калькуляторные ИМС 
- ИМС для музыкальных синтезаторов 
и электронных термометров 

 

• ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ: 

- Биполярные транзисторы 
- Мощные биполярные транзисторы 
Дарлингтона 
- Биполярные транзисторы с изолированным 
затвором 
- Биполярные транзисторы с интегральными 
антинасыщающими элементами 
- Биполярные транзисторы с демпфирующим 
диодом и резистором в цепи эмиттер-база 
- Однопереходные биполярные транзисторы 
- Маломощные n и р-канальные полевые 
транзисторы 

- Мощные n и р-канальные полевые 
транзисторы 
- Варикапы, варикапные матрицы, СВЧ 
смесительные диоды, выпрямительные 
диоды, диоды Шоттки 
- Мощные быстродействующие диоды и 
диодные матрицы 
- Импульсные диодные матрицы 
- Мощные выпрямительно-
ограничительные диоды 
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА 
 

Система менеджмента качества ОАО «ИНТЕГРАЛ была создана более 15 лет 
тому назад, а в 1999г. была сертифицирована международным сертификационным 
органом фирмой «Кема», а также национальным сертификационным органом 
БелГИСС на соответствие ISO 9001. 

Основной задачей системы менеджмента качества является объединение усилий 
всех сотрудников для проектирования, производства и реализации 
высококачественных, конкурентоспособных и технологичных интегральных 
микросхем, полупроводниковых приборов, жидкокристаллических индикаторов и др. 
изделий, максимально удовлетворяющих требованиям и запросам потребителей. 

В настоящее время система менеджмента качества ОАО «ИНТЕГРАЛ», включая 
Филиал Научно-технический центр «Белмикросистемы», Филиал «Завод 
полупроводниковых приборов» и Филиал «Транзистор» сертифицирована и 
соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009 в Национальной системе 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, требованиям DIN EN ISO 
9001:2008 в Немецкой системе аккредитации DAkkS, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 (МС ISO 9001-2008) в системе «Военэлектронсерт» и распространяется на 
проектирование, производство и поставку интегральных микросхем, 
полупроводниковых приборов и жидкокристаллических индикаторов. Система 
менеджмента качества производства пластин монокристаллического кремния 
Филиала «Камертон» ОАО «ИНТЕГРАЛ» сертифицирована и соответствует 
требованиям СТБ ISO 9001:2009 в Национальной системе подтверждения 
соответствия Республики Беларусь. 
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«Завод полупроводниковых 

приборов» 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ   МИКРОСХЕМЫ 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Обозначения корпусов ИС приведены по ГОСТ 17467-88 “Микросхемы интегральные. Основные 
размеры” и JEDEC. В обозначении число между точкой и тире указывает количество выводов корпуса. С 
габаритными чертежами корпусов можно ознакомиться в альбоме “Микросхемы интегральные. Габаритные 
чертежи”, ОАО ЦКБ “Дейтон” (103460, Москва, Зеленоград, корпус 100). 
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ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• ЭСППЗУ 
  

Обозначение Прототип Организация, 
бит 

Напряжение 
питания, В 

Частота, 
кГц 

Ток 
Потребления 

Iсс, мА, 
не более 

Ток 
потребления 
в режиме 
хранения 
Iccs, мкА,  
не более  

Тип  
корпуса 

ЭСППЗУ c I2C шиной 
IN24AA02AN 
IN24AA02AD 24AA02 2K 

(256x8) 1,8-5,5 100/400 1,0/3,0 1 
2101.8-А 
4303Ю.8-А 

IN24AA02BN 2101.8-А 
IN24AA02BD 24AA02 2K 

(256x8) 1,8-5,5 100/400 1,0/3,0 1 4303Ю.8-А 
IN24AA08BN 2101.8-А 
IN24AA08BD 24AA08B 8K 

(1024x8) 1,8-5,5 100/400 1,0/3,0 100 4303Ю.8-А 
IN24AA32AN 
IN24AA32AD 24AA32 32K 

(4096x8) 1,8-5,5 100/400 0,4/3,0 1 
2101.8-А 
4303Ю.8-А 

IN24AA64N* 
IN24AA64D* 24АА64 64K 

(8192x8) 1,7-5,5 100/400 1,0/3,0 1 
2101.8-А 
4303Ю.8-А 

IN24LC02BN1 2101.8-А 
IN24LC02BD1 24LC02B 2K 

(256x8) 2,5-5,5 100/400 1,0/3,0 100 4303Ю.8-А 
IN24LC02N 2101.8-А 
IN24LC02D 24LC02 2K 

(256x8) 2,5-5,5 100/400 1,0/3,0 100 4303Ю.8-А 
IN24LC04BN 2101.8-А 
IN24LC04BD 24LC04B 4K 

(512x8) 2,5-5,5 100/400 1,0/3,0 100 4303Ю.8-А 
IN24LC08BN 2101.8-А 
IN24LC08BD 24LC08B 8K 

(1024x8) 2,5-5,5 100/400 1,0/3,0 100 4303Ю.8-А 
IN24LC16BN 2101.8-А 
IN24LC16BD 24LC16B 16K 

(2048x8) 2,5-5,5 100/400 1,0/3,0 100 4303Ю.8-А 

INF8582EN-2 PCF8582E 2K 
(256x8) 4,5-5,5 100 1,6/2,5 10 2101.8-А 

INF8594EN PCF8594E-2 4K 
(512x8) 4,5-5,5 100 0,2/2,5 10 2101.8-А 

* освоение 
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13 ФИЛИАЛ «ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

• ЭСППЗУ  (продолжение) 
 

Обозначение Прототип 
Организ
ация, 
бит 

Напряжение 
питания, В 

Частота, 
МГц 

Ток 
потреблен

ия 
Iсс, мА,
не более 

Ток 
потребления 
в режиме 
хранения  
Iccs, мкА,  
не более  

Тип  
корпуса 

ЭСППЗУ c 3-х проводной шиной 
IN93AA46AN 2101.8-А 
IN93AA46AD 93AA46A 1K 

(128х8) 1,8 - 5,5 1 0,5/3 5 4303Ю.8-А 
IN93AA46BN 2101.8-А 
IN93AA46BD 93AA46B 1K 

(64х16) 1,8 - 5,5 1 0,5/3 1 4303Ю.8-А 
IN93AA46CN 2101.8-А 

IN93AA46CD 
93AA46C 

1K  
(128х8 
или 

64х16) 

1,8 - 5,5 1 0,5/3 5 или 1 
4303Ю.8-А 

IN93AA56AN 2101.8-А 
IN93AA56AD 93AA56A 2K 

(256х8) 1,8 - 5,5 1 0,5/3 5 4303Ю.8-А 
IN93AA56BN 2101.8-А 
IN93AA56BD 93AA56B 2K  

(128х16) 1,8 - 5,5 1 0,5/3 1 4303Ю.8-А 
IN93AA56CN 2101.8-А 

IN93AA56CD 
93AA56C 

2K  
(256х8 
или 

128х16) 

1,8 - 5,5 1 0,5/3 5 или 1 
4303Ю.8-А 

IN93AA66AN 2101.8-А 
IN93AA66AD 93AA66A 4K 

(512х8) 1,8 - 5,5 1 0,5/3 5 4303Ю.8-А 
IN93AA66BN 2101.8-А 
IN93AA66BD 93AA66B 4K 

(256х16) 1,8 - 5,5 1 0,5/3 1 4303Ю.8-А 
IN93AA66CN 2101.8-А 

IN93AA66CD 
93AA66C 

4K  
(512х8 or 
256х16) 

1,8 - 5,5 1 0,5/3 5 или 1 
4303Ю.8-А 

IN93AA86AN 2101.8-А 
IN93AA86AD 93AA86A 16K  

(2048х8) 1,8 - 5,5 1 0,5/3 5 4303Ю.8-А 
IN93AA86BN 2101.8-А 
IN93AA86BD 93AA86B 16K  

(1024х16) 1,8 - 5,5 1 0,5/3 1 4303Ю.8-А 
IN93AA86CN 2101.8-А 

IN93AA86CD 
93AA86C 

16K  
(2048х8 
или 

1024х16) 

1,8 - 5,5 1 0,5/3 5 или 1 
4303Ю.8-А 

 
 

Обозначение Прототип 
Органи-
зация, 
бит 

Технология

Тактовая 
частота, 
Vcc=4,5-

5,5 В, 
МГц 

Ток 
потребления 
динамический, 
чтение/запись, 

Vcc=2,5 В 
ICCRD/WR, мА  

Ток 
потребления 
статический
, Vcc=2,5 В 
ICCS, мкА 

Тип 
корпуса 

ЭСППЗУ с SPI шиной 
IN25AA020D КМОП 3 0,5 / 3,0 1 4303Ю.8-А 
IN25AA020N 

25AA020 256х8 
КМОП 3 0,5 / 3,0 1 2101.8-А 

IN25AA040D КМОП 3 0,5 / 3,0 1 4303Ю.8-А 
IN25AA040N 

25AA040 512х8 
КМОП 3 0,5 / 3,0 1 2101.8-А 

IN25AA080D КМОП 3 0,5 / 3,0 1 4303Ю.8-А 
IN25AA080N 

25AA080 1024х8 
КМОП 3 0,5 / 3,0 1 2101.8-А 

IN25AA160D КМОП 3 0,5 / 3,0 1 4303Ю.8-А 
IN25AA160N 

25AA160 2048х8 
КМОП 3 0,5 / 3,0 1 2101.8-А 
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•   КМОП однокристальные 8-разрядные микроконтроллеры  
 

Встроенная память 
Программ ОЗУ 

(данных)/ 
ЭСППЗУ 
(данных) 

ПЗУ ЭППЗУ FLASH 
ППЗУ 

Обозначение Прототип 

бит 

Внешняя 
память, 
байт 

Тактовая 
 частота, 
МГц 

Напря-
жение 

питания, 
диапазон

В 

Кол-во 
таймер/ 

счетчиков 

Кол-во 
линий 
ввода/ 
вывода 

Кол-во 
входов/ 
источни-
ков пре-
рывания 

Корпусное 
исполнение 

IN80C31N 80С31 128 x 8    64K 12 4,5 ÷ 5,5 2 (16 бит) 32 2/5 2123.40-С 

IN80C31AN 80С31 128 x 8    64K 16 4,0 ÷ 6,0 2 (16 бит) 32 2/5 2123.40-С 

IN80C51N 80С51 128 x 8 4K x 8   64K 12 4,0 ÷ 6,0 2 (16 бит) 32 2/5 2123.40-С 

IN80C51AN 80С51 128 x 8 4K x 8   64K 16 4,0 ÷ 6,0 2 (16 бит) 32 2/5 2123.40-С 

IN87C51AN 87С51 128 x 8  4 x 8  64K 16 4,0 ÷ 6,0 2 (16 бит) 32 2/5 2123.40-С 

IZ7008  40 x 8 1,5K x 8    0,032 
1,5 ± 20% 

3,0 ± 20%

Встраиваемый ЖКИ драйвер, 

128 сегмента 
Б/к 

IZ7010 
 96 x 4 2K x 12    0,032 

1,5 ± 20% 

3,0 ± 20%

Встраиваемый ЖКИ драйвер, 

87 сегментов 
Б/к 

IZ7012  128 x 8 3K x 16  1K x 16  0,032 2,4 ÷ 5,5 Встраиваемый ЖКИ драйвер,  

136 сегментов 

Б/к 

IZ7013  72 x 8 2,5K x 16    0,032 2,4 ÷ 5,5 Встраиваемый ЖКИ драйвер, 

 136 сегментов 

Б/к 
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15 ФИЛИАЛ «ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

• Драйверы и контроллеры ЖК-индикаторов 

Обозначение Прототип UUcc, 
В 

Ucc ЖКИ,
В 

Муль-
типлек-
сность 

ОЗУ Колон-
ки Строки Техноло-

гия 

Тип 
корпуса 
(Кол-во 

площадок) 
ЭКР1820ВГ1 СОР472 4,5-5,5 3-5,5 1/3 36 12 3 КМОП 2140.20-В 
IZ0065В KS0065 2,7-5,5 3-13 1/8 

1/16 
 0 

40 
20 

40 
0 

20 

КМОП (59) 

IZ0066 
IZ0066-2 

KS0066 4,5-5,5 3-13 1/8 
1/16 

80 x 8 
бит 

40 8,11,16 КМОП (80) 

INF8577СN 
Сегментный драйвер 
с управлением по I2C 
шине 

PCF8577СР 2,5-6  1/1; 1/2 32 x 2 
бит 

32 2 КМОП 2123.40-С 

IZ1621  
Сегментный драйвер 
с программируемым 
мультиплексом 

HT1621 3-5 3- Ucc  1/1; 1/2; 
1/3; 1/4 

32 x 4 
бит 

32 4 КМОП (48) 

IZ6450A NJU6450A 2,4…5,5 3,5…10 1/16 
1/32 

80 x 32 
бит 

61 16 КМОП (100) 

IZ6451A NJU6451A 2,4…5,5 3,5…10 1/16 
1/32 

80 x 32 
бит 

72 8 КМОП (100) 

IZ6570OA NJU6570AA 
SED1520DAA 

2,4…5,5 2,4…13 1/16 
1/32 

80 x 32 
бит 

61 16 КМОП (100) 

IZ6570AA NJU6570OA 
SED1520DOA 

2,4…5,5 2,4…13 1/16 
1/32 

80 x 32 
бит 

72 8 КМОП (100) 

IZ7065 KS0065 2,7…5,5 3…13 1/8 
1/16 

 40 - КМОП (59) 

IZ7066 KS0066 4,5…5,5 3…13 1/8 
1/11 
1/16 

80 x 8 
бит 

40 16 КМОП (80) 

IZ602 
Сегментный драйвер 
с диапазоном темпе-
ратур – 40…+850С 

FL602 3-5 3- Ucc  1/1; 1/2; 
1/3; 1/4 

32 x 4 
бит 

32 4 КМОП (48) 

• Драйверы светодиодов 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса 

IZ1937 LT1937 Драйвер светодиодов Б/к 
IL9910N 2101.8-А 
IL9910D 4303Ю.8-А 
IL9910DH 4307.16-А 
IZ9910 

HV9910 Универсальный мощный высоковольтный драйвер светодиодов 

Б/к 
IZ9921 HV9921 
IZ9922 HV9922 

IZ9923 HV9923 

Микросхемы высоковольтных драйверов светодиодов со встроенным 
MOSFET ключом, для управления светодиодными подсветками 
(IZ9921 - 20 мА, IZ9922 - 50 мА, IZ9923 - 30 мА) 

Б/к 

IZ9922А HV9922 
Микросхема высоковольтных драйверов светодиодов на 50 мА 
со встроенным MOSFET ключом. Стабилизация по среднему 
значению тока (точность ± 3%) 

Б/к 

IZ7150 Мощный драйвер светодиодов 1,5 А 
IZ7150А AMC7150 Мощный драйвер светодиодов 0,8 А Б/к 

IL9961D** 4303Ю.8-А 
IL9961DH** 4307.16-А 
IZ9961** 

HV9961 Микросхема высокостабильного LED-драйвера; напряжение 
питания 8 В ÷ 450 В 

б/к 
IL9967D** 4303Ю.8-А 
IZ9967** HV9967 Микросхема высоковольтного LED-драйвера со встроенным 

MOSFET ключем, входное напряжение 8 В ÷ 60 В б/к 
** в разработке 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
Микроконтроллеры, драйверы,  
ИМС периферийных устройств 
 
 

 
16ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• ИМС часов реального времени 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса 

IN1307N 2101.8-А 
IN1307D 

DS1307N/ZN КМОП таймер часов реального времени (календарь) с управлением 
по последовательному интерфейсу 4303Ю.8-А 

IN1356D M41T56 КМОП таймер часов реального времени (календарь) с управлением 
по последовательному интерфейсу 4303Ю.8-А 

IN1363D PCF8563 
КМОП таймер часов реального времени (календарь) с управлением 
по последовательному интерфейсу с расширенным диапазоном 
напряжения питания 

4303Ю.8-А 

INA8583N PCF8583 КМОП БИС таймера с ОЗУ и управлением по I2Cшине 2101.8-А 
IZ1325 RX8025 КМОП таймер часов реального времени с управлением по I2Cшине б/к 

• ИМС часов реального времени (справочные данные) 
Параметр Ед.измер. IN1307N/D IN1356D IN1363D INA8583N IZ1325 

Напряжение питания, Ucc В 4,5….5,5 4,5….5,5 1,8.…5,5 2,5….6,0 1,7…5,5 
Напряжение батарейного элемента питания, 
VBAT 

В 2,0….3,5 2,5….3,5    

Ток потребления в статическом режиме, Iccs 
(макс.) 

мкА 200 100 (тип.) 0,55 50 0,48 

Ток потребления в режиме передачи данных, 
ICCA, (макс.) 

мкА 1500 300 800 200  

Ток потребления от батареи, IBAT1 (макс.) нА 500 550    
Частота входного сигнала, fCCl (макс.) кГц 100 100 400 100 400 
Программируемый сигнал Гц 1; 4096; 

8192; 32768 512 1; 32; 1024; 
32768  

32; 1024; 
32768 327681 

Диапазон рабочих температур, TA °C - 40 ÷ + 85 - 20 ÷ +70 - 40 ÷ + 85 
секунды ● ● ● ● ● 
минуты ● ● ● ● ● 
часы ● ● ● ● ● время 

будильник   ● ● ●● 
дни недели ● ● ● ● ● 
даты месяца ● ● ● ● ● 
месяцы ● ● ● ● ● 
годы ● ● ● ● ● 

календарь 

столетия  ●    
программирование будильника, таймера и 
прерывания   ● ● 

● 

подстройка точности хода  ●  ● ● 
автоматическое переключение на батарей-
ное питание ● ●    

Функции 

интерфейс I²C I²C I²C I²C I²C 
1 – Программируемый сигнал прерывания (2Гц, 1 Гц, 1/60 Гц, 1 в час, 1 в месяц) 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Высоковольтные ИМС управления плазменными панелями 
Обозначение Прототип Функциональное 

назначение Особенности Тип корпуса

IND16305 μPD16305 Высоковольтный 
драйвер строк для 
управления инфор-
мационными экра-
нами на плазменных 
панелях 

- напряжение питания 4,5-5,5 В; 
- рабочее напряжение питания 
  высоковольтных драйверов      30-180 В; 
- тактовая частота 15 МГц; 
- количество драйверов: 40; 
- диапазон рабочих температур:   -40°С – +85°С 

QFP-80 

IND16337 μPD16337 Высоковольтный 
драйвер столбцов 
управления инфор-
мационными экра-
нами на плазменных 
панелях 

- напряжение питания 4,5-5,5 В; 
- рабочее напряжение питания 
   высоковольтных драйверов    30-130 В; 
- тактовая частота 15 МГц; 
- количество драйверов: 64; 
- диапазон рабочих температур:   -40°С – +85°С 

QFP-100 

• Интерфейсные ИМС  
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип  

корпуса 
IN1488N 2102Ю.14-В 
IN1488D 

МС1488 Пеpедатчик четыpехканальный последовательного интеpфейса 
4306.14-В 

IN1489AN 2102Ю.14-В 
IN1489AD 

МС1489А Пpиемник четыpехканальный последовательного интеpфейса 
4306.14-В 

IL75232N 2140.20-В 
IL75232DW 

GD75232B 5 приемников, 3 передатчика интерфейса стандарта RS-232 
4321.20-B 

ILX202N 2103Ю.16-D 
ILX202D 

MAX202 2 приемника, 2 передатчика интерфейса стандарта RS-232  
4307.16-A 

ILX207N 2142.24-А 
ILX207DW 

MAX207 3 приемника, 5 передатчиков интерфейса стандарта RS-232  
4322.24-В 

ILX208N 2142.24-А 
ILX208DW 

MAX208 4 приемника, 4 передатчика интерфейса стандарта RS-232  
4322.24-B 

ILX232N 2103Ю.16-D 
ILX232D 

MAX232 2 приемника, 2 передатчика интерфейса стандарта RS-232  
4307.16-A 

ILX3085EN MAX3085E ИМС стандарта RS-485/422 2101.8-А 
ILX3221N MAX3221 1 приемник, 1 передатчик интерфейса стандарта RS-232, автовыключение  2103Ю.16-D 
ILX3226N MAX3226 1 приемник, 1 передатчик интерфейса стандарта RS-232, автовыключение 2103Ю.16-D 
ILX3232N 2103Ю.16-D 
ILX3232D 

MAX3232 2 приемника, 2 передатчика RS-232 , для питания 3 В 
4307.16-A 

ILX485N  2101.8-А 
ILX485D 

MAX485 Интерфейсная ИМС последовательной передачи данных стандартов RS-
485/422 4303Ю.8-A 

ILX3483N MAX3483 Интерфейсная ИМС последовательной передачи данных стандартов RS-
485/422 для питания 3В 2101.8-А 

ILX3485N MAX3485 Интерфейсная ИМС последовательной передачи данных стандартов RS-
485/422 для питания 3В 2101.8-А 

ILX3486N MAX3486 Интерфейсная ИМС последовательной передачи данных стандартов RS-
485/422 для питания 3В 2101.8-А 

IN82C55AN 
IN82C55BN 

82C55 Программируемый 8-разрядный порт с параллельным интерфейсом 2123.40-С 

INF8574N 2103Ю.16-D 
INF8574D 

PCF8574 Многофункциональный порт с I2C интерфейсом 
4307.16-А 

IL34C86N  2103Ю.16-D 
IL34C86D 

DS34C86T ИМС дифференциального линейного приемника RS-422/423  
4307.16-А 

IL34C87N 2103Ю.16-D 
IL34C87D 

DS34C87T ИМС дифференциального линейного драйвера RS-422/423 
4307.16-А 

 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
Микроконтроллеры, драйверы,  
ИМС периферийных устройств 
 
 

 
18ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• Интерфейсные ИМС (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип  

корпуса 
IL33290AD MC33290 Интерфейсная схема К-линии ISO 9141 4303Ю.8-А 
ILA82C251D PCA82C251 CAN - трансивер 4303Ю.8-А 
IN2515AN/ADW 2104.18-А 
IN2515BN/BDW 

MCP2515 CAN контроллер с SPI интерфейсом 
MS-013AB 

• Интерфейсные ИМС (классификация) 

RS-232

IL75232N/DW
5 приемников, 3 передатчика

Ucc +-15В/Icc 30мА, ESD 0,5KV

RS-422/423 RS-485/422 Приёмо-
передатчики

IN1488N/D
0 пр., 4 пер., 5В/20мА, 0,2KV

IL1489AN/AD
4 пр., 0 пер., 5В/26мА, 0,2KV

ILX202N/D
2 пр.,2 пер., 5В/10мА, 2K, 64Кбит/сек 

ILX207N/DW
3 пр., 5 пер., 5В/20мА, 2KV, 120К 

ILX208N/DW
4 пр., 4 пер., 5В/20мА, 2KV, 120К 

ILX232N/D
2 пр., 2 пер., 5В/10мА, 2KV, 120К 

ILX3221N
1 пр., 1 пер., 3...5В/1мкА, 4KV, 250К 

ILX3226N
1 пр., 1 пер., 3...5В/1мкА, 4KV, 250К 

ILX3232N/D
2 пр., 2 пер., 3...5В/1мА, 4KV, 120К 

ILX3221EN
1 пр., 1 пер., 3...5В/1мкА, 15KV, 250К 

ILX3232EN
2 пр., 2 пер., 3...5В/1мА, 15KV, 120К 

ILX485N/D
1 пр., 1 пер., 3...5В/1мкА, 

4KV, 2,5M

ILX3483N
1 пр., 1 пер., 3,3В/1мкА, 

4KV, 250К 

ILX3485N
1 пр., 1 пер., 3,3В/1мкА, 

4KV, 12M

ILX3486N
1 пр., 1 пер., 3,3В/1мкА, 

4KV, 2,5M

ILX3085EN
1 пр., 1 пер., 3...5В/1мкА, 

15KV, 0,5M

IL34C86N/D

4 пр., 0 пер.,
5В/22мА, 2KV

IL34C87N/D

0 пр., 4 пер.,
5В/22мА, 2KV

IN82C55AN/AD
Программируемый 

контроллер
параллельного 
интерфейса

INF8574N/D
I2C – 8-разрядная
шина данных

IL33290AD
RS-232 – К-линия 
(диагностическая 
шина данных 
автомобиля)

ILA82C251D

CAN – трансивер

1 пр., 1 пер.,
5В/10мА, 1М 

* IN2515AN/
ADW/

BN/BDW

CAN – контроллер

IN2515AN/ADW:
-40…+85OC, 

2,7...5,5V
IN2515BN/BDW:

-40…+125OC, 
4,5...5,5V

* IZ232R

USB –
RS-232/422/485

CAN
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• Интегральные микросхемы для обработки видео- и  
аудиосигналов  
Обозначение Прототип Функциональное 

назначение Основные характеристики Тип корпуса

ILA8362АNS TDA8362А Процессор 
ТВ сигналов 

 Ucc=7,2...8,8 В 
 Icc≤120 мА 
 Многостандартная схема усилителя ПЧ 
(для позитивной и негативной модуляции)  
 Многостандартный демодулятор звука  (4,5...6,5 МГц)  
 PAL/NTSC декодер с автоматической системой  поиска 
 Внешние RGB входы 
 Схема горизонтальной синхронизации с двумя цепями об-
ратной связи 
 Схема вертикальной синхронизации с автоматической под-
стройкой на частоту кадров 50/60 Гц 
 Низкая мощность потребления   (600 мВт)  

2151Ю.52-А

ILA8890H 
ILA8891H 

TDA8890H 
TDA8891H 

Процессор 
ТВ сигналов 

 Ucc=5,0 ± 0,3 В 
 Icc≤100 мА 
 Обработка ПЧ видеосигнала и звука 
 Строчная и кадровая синхронизация (для ILA8891H) 
 Декодирование сигналов систем цветного телевидения 

PAL, NTSC, SECAM (для ILA8891H) 
 Обработка RGB сигналов 
 Задержка сигнала на длительность одной строки (для 

ILA8891H) 
 Блок формирования Y в шине PrPb выходных сигналов для 

функции "кадр в кадре" (для ILA8891H) 
 Отдельный вход ПЧ звука 
 Система коммутатора входных сигналов звука с семью ши-

рокополосными стерео входами 

QFP-80 

• Интегральные микросхемы для систем дистанционного  
управления 
Обозначение Прототип Функциональное 

назначение Основные характеристики Тип корпуса

INA3010N 
INA3010DW SAA3010 

Передатчик дис-
танционного 
управления 

 Ucc=2,0...7,0 В 
 Icc≤10 мкА 
 ИМС формирует 2048 команд в соответствии с 
международным стандартом RC-5 

2121.28-C 
4323.28-A 
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• Интегральные микросхемы для кадровой развертки 
 

Обозначение Прототип Функциональное  
назначение Основные характеристики Тип корпуса

ILA3654 
ILA3654Q TDA3654Q 

ИМС кадровой 
развертки с высоко-
вольтным выходом 

 Ucc=20…30 В 
 Схема непосредственного управления откло-
няющими катушками 
 90о и 110о системы отклонения 
 Встроенный стабилизатор напряжения 

1504Ю.9-А 
1504Ю.9-В 

ILA8351 TDA8351 
Усилитель кадровой 
развертки с мостовым 

выходом 

 90о и 100о системы отклонения с частотой 
строчной развертки от 50 до 120 Гц 
 Управляемый постоянным током выходной  
каскад вертикального отклонения 
 Коммутатор кадрового обратного хода 
 Выходной ток 2,0 А 

1504Ю.9-А 

ILA8356 TDA8356 
Усилитель кадровой 
развертки с мостовым 

выходом 

 90о и 100о системы отклонения с частотой 
   строчной развертки от 50 до 120 Гц 
 Управляемый постоянным током выходной 

   каскад вертикального отклонения 
 Коммутатор кадрового обратного хода 
 Выходной ток 1,5 А 

1504Ю.9-А 

ILA8357 TDA8357J 1509.9-A 

ILA8359 TDA8359J 

Усилитель кадровой 
развертки с мостовым 

выходом 

 90о и 100о системы отклонения с частотой 
   строчной развертки от 25 до 200 Гц 
 Управляемый постоянным током выходной 

   каскад вертикального отклонения 
 Коммутатор кадрового обратного хода 
 Встроенные схемы тепловой защиты от ко-
роткого замыкания 
 Выходной ток 2,0 А (ILA8357) 
 Выходной ток 3,2 А (ILA8359) 

1509.9-A 

• Видеоусилители 
Обозначение Прототип Функциональное  

назначение Основные характеристики Тип корпуса

ILA6107Q TDA6107Q Трехканальный 
видеоусилитель 

 Однополярное питание 200 В 
 Внутреннее опорное напряжение 2,5 В 
 Высокая скорость возврата 900 В/мкс 
 Типовая полоса опускания 5 МГц при 
выходном сигнале 60 В 
 Тепловая защита 
 Фиксированный коэффициент усиления 
 Отсутствие внешних компонентов 

1506Ю.9-В 

• Фильтры на поверхностных акустических волнах 
Обозначение Прототип Функциональное  

назначение Основные характеристики Тип корпуса

РБ1ФПА2955 K2955M Фильтр промежуточной частоты изображения 
для стационарных телевизионных приемников 

f=38,9 МГц 
Стандарты В/G, D/К ТS-59М 

РБ1ФПА3953 K3953M 
Фильтр промежуточной частоты изображения 
для цветных стационарных телевизионных 
приемников (ТВ)  

f=33,90/38,90 МГц 
Стандарты В/G, D/К, I, L/L ТS-59М 

РБ1ФПА3958 K3958M 
Фильтр промежуточной частоты изображения 
для цветных стационарных телевизионных 
приемников (ТВ)  

f=38,9 МГц 
Стандарты В/G, D/К ТS-59М 

РБ1ФПА9356 K9356M 
Фильтр промежуточной частоты звука для 
цветных стационарных телевизионных прием-
ников (ТВ)  

f=38,90 МГц 
Стандарты В/G, D/К ТS-59М 

РБ1ФПА9650 K9650M 
Фильтр промежуточной частоты звука для 
цветных стационарных телевизионных прием-
ников (ТВ)  

f=33,90/38,90 МГц 
Стандарты В/G, D/К, I, L/L ТS-59М 
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• ИМС для аудиотехники (усилители низкой частоты) 
Обозначение Прототип Функциональное 

назначение Основные характеристики Тип корпуса

IL34119N 
IL34119D МС34119 

Низковольтный ма-
ломощный (0,25 Вт) 
одноканальный уси-
литель низкой часто-

ты 

 Ucc=2…16 В 
 Низкий ток потребления 
 Возможность применения в устройствах с автономным 
источником питания 
 Широкий диапазон нагрузок (8-100 Ом) 
 Выходная мощность более 250 мВт при 32 Ом нагрузки 
 Регулируемое усиление от 0 до 46 дБ 
 Малое количество внешних компонентов 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 

IL386N 
IL386D LM386 

Низковольтный ма-
ломощный (1 Вт) од-
ноканальный усили-
тель низкой частоты 

 Ucc=4…12 В 
 Возможность применения в устройствах с автономным 
источником питания 
 Низкий ток потребления (4 мА) 
 Усиление от 20 до 200 дБ 
 Малое искажение сигнала 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 

ILA1519B1 
ILA1519B1Q TDA1519В 

Двухканальный уси-
литель низкой часто-
ты с выходной мощ-

ностью  2х6 Вт 

 Малое количество внешних компонентов 
 Фиксированный коэффициент усиления 
 Подавление пульсации 
 Переключатель пауза/режим хранения 
 Встроенные схемы тепловой защиты и от короткого за-
мыкания 

1504Ю.9-А 
1504Ю.9-В 

ILA2003 TDA2003 
Усилитель низкой 
частоты с выходной 
мощностью 10 Вт 

 Ucc=8…18 В 
 Малое количество внешних компонентов 
 Высокий рабочий выходной ток (до 3,5 А) 
 Защита от короткого замыкания по всем выводам 

1501.5-3 

ILA7050N TDA7050 

Микромощный двух-
канальный (мо-

но/стерео) усилитель 
низкой  
частоты 

 Ucс=1,6…6,0 B 
 Минимальное количество внешних подключаемых эле-
ментов обвязки 
 Подключение RL- нагрузки непосредственно к выводам 
выходов микросхем 
 Низкая потребляемая мощность в состоянии покоя 

2101.8-А 

ILA7052N TDA7052N 
Одноканальный (мо-
но) усилитель часто-
ты  мощностью 1 Вт 

 Ucс=3,0…18,0 B 
 Возможность электропитания от автономных источников 
 Динамическая звукозаписывающая головка для воспро-
изведения звука 
 Усиление входного сигнала в диапазоне 20 Гц … 20кГц  
 Мостовое подключение нагрузки непосредственно к вы-
водам микросхемы 
 Малое количество внешних компонентов 

2101.8-А 

ILA7056В TDA7056В 

Усилитель низкой 
частоты с выходной 
мощностью 5 Вт с 
регулировкой громко-
сти 

 Ucс=4,5…18 B 
 Управление уровнем громкости постоянным  
напряжением 
 Малое количество внешних компонентов 
 Режим паузы 
 Встроенные схемы тепловой защиты и  
от короткого замыкания 
 Низкая потребляемая мощность 

1506Ю.9-А 

ILA7496Q TDA7496 

Двухканальный  уси-
литель низкой часто-
ты  с выходной мощ-
ностью 2х5 Вт с регу-
лировкой громкости 

 Ucс=22 B 
 Режимы паузы и STAND-BY 
 Встроеннные схемы тепловой защиты и от короткого за-
мыкания 
 Управление уровнем громкости постоянным  
напряжением 
 Малое количество внешних компонентов 

1508Ю.15-В
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• ИМС для аудиотехники (усилители низкой частоты) (продолжение) 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики Тип корпуса

ILA1308D TDA1308Т 

Микромощный двух-
канальный  усилитель 
низкой частоты  
класса АВ с выходной 
мощностью 
2 х 0,030 Вт  

 Ucс=3,0…7,0 B 
 Широкий температурный диапазон 
 Подавление пульсаций источника питания 
 Встроенная схема защиты от короткого замыкания 
 Подавление шума 
 Низкий коэффициент искажений 
 Большой размах выходного напряжения 

4303Ю.8-А 

ILA8933** TDA8933T 

Усилитель низкой 
частоты класса D с 
выходной мощностью 
2 х 10 Вт (стерео)  
и 1 х  20 Вт (моно) 

 Ucс=10,0…36,0 B (ассимметр.) 
 Ucс=±5,0…±18,0 B (симметр.) 
 Тепловая защита 
 Встроенная схема защиты от короткого замыкания 
 Подавление шума 
 Низкий коэффициент искажений 
 Низкая мощность рассеивания 

SO-32 

**в разработке 

• ИМС для аудиотехники (усилители низкой частоты) (справочные данные) 

Обозначение Прототип Напряжение пи-
тания, В 

Максимальная 
выходная  

мощность, Вт 

Усиление, 
дБ 

Нагрузка,
Ом 

IL34119N 
IL34119D Моно МС34119 2,0...16,0 0,25 80 8; 16; 32 

IL386N 
IL386D Моно  LM386 4,0...12,0 1,0 26…42 8,0 (4,0; 16) 

ILA1519B1 
ILA1519B1Q 
                Моно/Стерео 

TDA1519В 6,0...18,0 12 (моно) 
2 x 6 (стерео) 

45…47 (моно) 
39…41 (стерео) 

8,0 
4,0 

ILA2003              Моно TDA2003 8...18 10 39,3...40,3 2,0; 4,0 
ILA7050N 
                Моно/Стерео TDA7050 1,6...6,0 0,140 (моно) 

2 x 0,075 (стерео) 
32 (моно) 

26 (стерео) 32 (16; 64) 

ILA7052N           Моно TDA7052 3,0...18,0 1,2 38…40 8,0 
ILA7056B           Моно 
с регулировкой громкости TDA7056B 4,5...18,0 5,0 39,5…41,5 16,0 

ILA7496Q         Стерео TDA7496 10,0…32,0 2x5 28,5…31,5 8,0 
ILA1308D 

Класс AB, стерео  TDA1308Т 3,0...7,0 2 х 0,030 70 8; 16; 32; 5K

ILA8933D**, 
Класс D, моно/стерео 

TDA8933T 10,0…36,0 B 
(ассимм.) 

±5,0…±18,0 B 
(симм.) 

2 х 10 (стерео) 
20 (моно) 29…..31 8.0 

(16.0) 

** в разработке  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
ИМС для телекоммуникаций 

 

 
23 ФИЛИАЛ «ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

• Коммутаторы, приемники 
Обозначение Прототип Функциональное 

назначение Основные характеристики Тип корпуса

К561КП6 КТ8592 

Четырехразрядный 
коммутатор со встро-
енной памятью со-
стояния матрицы 

ключей 

 Uсс=5,0…15,0 В 
 Iсс макс=20 мкА при Uсс=15 В 
 Низкое сопротивление открытого ключа 95 Ом 
 Емкость входа/выхода   30 пФ 
 Емкость связи между входами/выходами 0,4 пФ 
 Матрица из 16 ключей (4х4) 
 Сопряжение со стандартными логическими уров-
нями сигналов ТТЛ 

2103Ю.16-D

IL9170N 
IL9170DW HM9170 DTMF приемник 

 Ucc=2,5…5,5 В 
 Icc макс =9,0 мA 
 Низкая потребляемая мощность  15  мВт 
 Кварцевый генератор с частотой 3,58 МГц  
 Декодирование 16 двухтональных сигналов 
 Параллельный выход 4-разрядного двоичного 
кода 

 Режим пониженного энергопотребления 

2104.18-А
МS-013АВ 

IL9270N HM9270 
Приемник-декодер 
двухтонального 
DTMF сигнала 

 Ucc=3,5…5,5 В 
 Iсс макс=9,0 мА 
 Низкая потребляемая мощность 15 мВт 
 Кварцевый генератор с частотой 3,58 МГц 
 Декодирование 16 двухтональных сигналов 
 Параллельный выход 4-разрядного двоичного кода
 Вероятность ошибочного декодирования 1/10000 
 Входное напряжение низкого уровня ≤1,5 В 

 высокого уровня  ≥3,5 В 
 Ток утечки по аналоговому входу ≤0,1 мкА 
 Выходной ток низкого уровня ≥1,0 мА 

 высокого уровня ≥0,4 мА 
 Длительность тона 40 мс 
 Межцифровая пауза 40 мс 

2104.18-А 

IL567N 
IL567D LM567 Декодер тональных 

сигналов 

 Ucc=4,75…9,0 В 
 Ширина полосы калибруется от 0 до 14% 
 Нагрузочная способность выхода 100 мА 
 Частота калибруется от 0,01 Гц до 500 кГц 
 20 частотных диапазонов (задается внешним  
резистором) 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 

IL9200N 
IL9200D HM9200 Генератор DTMF 

сигналов 

 Ucc =2,5…5,5 В 
 Малый ток в спящем режиме 
 Малые общие искажения 
 Частота осциллятора 3,85 МГц 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 

• ИМС номеронабирателей 
Обозначение Прототип Функциональное 

назначение Основные характеристики Тип корпуса

IL5851N KS5851 Импульсный 
номеронабиратель 

 Ucc=2,0…6,0 В 
 Icc макс в режиме набора номера 150 мкА 

 в статическом режиме до 1,0 мкА 
 Частота генератора 2,4 кГц 
 Выбираемая частота импульсного набора 10 или 

 20 Гц 
 Клавиатура 3х4 
 Возможность выбора соотношения сигнал/пауза  

 (3:2 или 2:1)  
 Встроенный стабилизатор напряжения питания 
 Длительность межцифровой паузы 800 мс 
 Повтор последнего 32-разрядного номера 

2104.18-А 
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• ИМС номеронабирателей (продолжение) 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики Тип корпуса

IL9151-3N UM9151-3 Импульсный 
номеронабиратель 

 Ucc=2,0…5, 5 В 
 Прямое управление телефонной линией 
 Клавиатура 4х3 
 Устанавливаемое отношение паузы/длительности  

 импульса 
 Возможность ускоренного тестирования 
 Длительность межцифровой паузы   800 мс 
 Повтор последнего 22-разрядного номера 

2103Ю.16-D

IL91531N UM91531 

Тонально-
импульсный  

номеронабиратель  
с параллельным 

вводом информации

 Ucc=2,5…5,5 В 
 Icc ≤1,0 мА 
 Ток в режиме хранения ≤8,0 мкА 
 Частота импульсного набора 10 Гц 
 Кварцевый генератор с частотой 3,58 МГц 
 Параллельный ввод 4-разрядной информации  

 с компьютера 
 Стандартные DTMF частоты (697, 770, 852, 941, 

1209, 1336, 1477, 1633) Гц для кодирования  
 информации 

 Возможность выбора соотношения сигнал/пауза  
 (3:2 или 2:1)  

 Тональная (DTMF) передача знаков  
 0-9, *, #, A, B, C, D 

 Импульсная (Pulse) передача знаков 0-9, *, #, A 
 Малые гармонические искажения при передаче  

 DTMF-сигналов 
 Длительность тональной посылки 70 мс 
 Межцифровая пауза между тональными  

 посылками 70 мс 
 Предцифровая пауза 15 мс 
 Время запуска генератора 5 мс 

2103Ю.16-D

IL91350BN W91350A 
(косвенный) 

Тонально-
импульсный номе-
ронабиратель с па-
мятью на 13 номеров 
для работы в стан-

дарте СНГ 
(ГОСТ 7153-85) 

 Ucc=2,0…5,5 В 
 Icc макс. В режиме хранения 0,2 мкА 
в импульсном режиме 0,3 мА 
в тональном режиме 0,5 мА 
в ждущем режиме 15 мкА 

 Переключаемые режимы набора: 
тональный/импульсный 

 Мин. длительность тональной посылки 100 мс, пау-
зы 100 мс 

 Клавиатура 4х5 или 4х4 
 Кварцевый генератор с частотой 3,58 МГц 
 Возможность выбора соотношения сигнал/пауза  

 (3:2 или 2:1)  
 Длительной межцифровой паузы 800 мс 
 Длительность флэш-паузы: для IL91350AN 600 мс 
для IL91350BN 150 мс 

 Повтор последнего 32-разрядного номера  
(31 в тональном наборе) 

 Повтор вызовов одного из 13 последних номеров  
(до 16 цифр) 

2140.20-В 
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• ИМС номеронабирателей (продолжение) 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики Тип корпуса

IL91214AN 
IL91214AD UM91214A 2103Ю.16-D

4307.16-А 

IL91214ВN 
IL91214BDW UM91214B 

Тонально-
импульсный 

номеронабиратель 

 Ucc=2,0…5,5 В 
 Кварцевый генератор с частотой   3,58 MГц  
 Повтор последнего 32-разрядного номера 
 Переключаемые режимы набора: тональ-
ный/импульсный 

 Длительность флэш-сигнала: 
при нажатии F1 297 мс 
при нажатии F2 640 мс 

 Клавиатура 4х4 
 09- выход режима набора номера 

(IL91214BN/BDW)  
 10 – тональный выход нажатия клавиш 

(IL91214BN/BDW) 

2104.18-А 
MS-013AB 

• ИМС разговорного тракта 
Обозначение Прототип Функциональное 

назначение Основные характеристики Тип  
корпуса  

IL34118N 
IL34118DW МС34118 Усилитель громкой  

связи 

 Ucс=3,0…6,5 В 
 Работа от источника питания или от телефонной 

 сети 
 Icc=5,0 мА 
 Улучшенный диапазон аттенюатора: 

 52 дБ между приемом и передачей 
 Совместимость с микросхемой IL34119N/D 
 Контроль сигналов в четырех точках 
 Контроль шумового фона для каналов приема и  

 передачи 
 Коэффициент усиления микрофонного усилителя  

 задается внешними резисторами  
 Функция глушения звука (MUTE) 
 Блокировка при работе от стационарного источни-
ка питания 

 Функции фильтра, определяемые пользователем 
  Детектор тонального вызова для запрета холосто-
го приема (паузы) во время тонального вызова 

2121.28-C 
4323.28-A 

IL34119N 
IL34119D МС34119 Аудиоусилитель 

 Ucc=2,0…16,0 В 
 Icc=2,7 мА 
 Возможность применения громкоговорителя с  
нагрузочным сопротивлением  8…100 Ом 

 Выходная мощность  
 (при сопротивлении нагрузки 32 Ом) 250 мВт 

 Коэффициент нелинейных искажений 6% 
 Коэффициент усиления 50 дБ  
 Небольшое количество внешних элементов 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 

IL34119AN 
IL34119AD МС34119 Аудиоусилитель 

 Ucc=2,0…16,0 В 
 Icc=2,7 мА 
 Возможность применения громкоговорителя с  
нагрузочным сопротивлением  8…100 Ом 

 Выходная мощность  
 (при сопротивлении нагрузки 32 Ом) 300 мВт 

 Коэффициент нелинейных искажений не более 5% 
 Коэффициент усиления 60 дБ  
 Небольшое количество внешних элементов 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 
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• ИМС разговорного тракта (продолжение) 
 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики Тип 

корпуса  

ILA1062N 
ILA1062D 

ILA1062AN 
ILA1062AD 

ТЕA1062A 
ТЕA1062 

ИМС разговорного 
тракта 

 Низкое постоянное напряжение линии до 1,6 В 
 Рабочий диапазон тока линии 10…140 мА 
 Iсс=1,35 мА 
 Диапазон усиления:  

 микрофонного усилителя 44…52 дБ 
 приемного усилителя 20…31 дБ 

 Стабилизатор напряжения, подстраиваемый  
 сопротивлением 

 Обеспечение питания для внешних устройств 
 Симметричные высокоимпедансные входы 

 (64 кОм)  для электродинамического, электромаг-
нитного или пьезоэлектрического  микрофонов 

 Асимметричный высокоимпедансный вход 
 (32 кОм) для электретного микрофона 

 Вход для DTMF сигнала 
 Отключение микрофона при импульсном или 

DTMF наборе 
 Приемный усилитель для электродинамического, 
электромагнитного, или пьезоэлектрического те-
лефонов 

 Широкий диапазон усиления сигналов для  
микрофонного и телефонного усилителей 

2103Ю.16-D
4307.16-A 

2103Ю.16-D
4307.16-A 

IL3726/18N 
IL3726/18DW PBL3726/18

Универсальная раз-
говорная схема с 
интерфейсом номе-

ронабирателя 

 ИМС требует подключения минимального количе-
ства внешних элементов (7 конденсаторов и 11 ре-
зисторов) 

 Работа при низком напряжении: 
напряжение линии VLM=3,3…4,1 В при токе ли-
нии 15 мА; VLM=11…15 В при токе линии 100 мА 

 Симметричные входы для микрофонов, обеспечи-
вающие хороший баланс на землю 

 Вход сигнала DTMF 
 Вход Mute для управления набором в режиме 

DTMF 
 Компенсация потери в линии (в зависимости от 
тока линии) для усилителей микрофона и телефо-
на 

 Характеристика управления усилением может 
быть адаптирована к уровню питания в линии (ти-
пу телефонной станции) 

 Регулировка линейного напряжения постоянного 
тока 

2104.18-А
4321.20-В

 

ЭКФ1436УЕ1  Истоковый  
повторитель 

 Uсс=0,8…5,0 В 
 Iсс=160 мкА 
 Коэффициент усиления напряжения   ≥0,4 
 Напряжение шумов   ≤3,5 мкВ 
 Допустимое значение статического потенциала  
≥200 В 

 Входное сопротивление     20 МОм 
 Выходное сопротивление   2,5 кОм 

4303Ю.8-А 
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• ИМС однокристального телефона  
 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики Тип 

корпуса  

IL2533N 
IL2533DW AS2533 ИМС однокристаль-

ного телефона 

 LD/MF постоянный автоматический номеронаби-
ратель и тональный звонок в одном 28-выводном 
КМОП кристалле 

 Диапазон рабочих токов 13… 100 мА  
 При пониженной производительности 5… 13 мА 
(параллельная работа) 

 Высококачественная звуковая схема 
 Управление громкостью принимаемого сигнала  
 Компенсация потерь на линии выбором по выводу 
микросхемы 

 Низкий уровень шума (макс. –72 дБmp) 
 Переключаемый LD/MF набор номера 
 Повторный набор последнего 31 разрядного 
 номера 

 Опорное запоминание 
 Повторный набор занятого номера или предыду-
щего соединения  

 Клавиша паузы для обращения к паузе или функ-
ции ожидания  

 3 импульсных вспышки (flash): «R1» – 100 мс,  
«R2» – 280 мс и «R3» – 375/600 мс 

 Активный RC-фильтр на кристалле 
 Схема определения частоты звонка 
 Трехтональный генератор мелодий 
 Керамический резонатор с частотой 3,58 МГц 
 Клавиатура 4х4…4х8 

2121.28-С 
4323.28-А 

• ИМС электронных звонков  
 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики Тип  

корпуса 

IL2410N 
IL2411N 
IL2410D 
IL2411D 

KA2410 
KA2411 
KA2410 
KA2411 

Двухтональный 
звонок для 
телефона 

 Ucc=13…29 В 
 Iсс=1,4…4,2 мА 
 Напряжение включения 17…21 В 
 Напряжение выключения 9,7…12 В 
 Регулируемый 2-частотный тон 
 Встроенный гистерезис блокирует возможность 

 ошибочного запуска от помех в линии и импуль-
сов 
 номеронабирателя 

 Блокировка запуска или звонка 

2101.8-А 
 

4303Ю.8-А

IL2418N 
IL2418D КА2418 

Двухтональный 
звонок со встроен-
ным диодным мос-

том 

 Ucc=13…26 В 
 Icc макс.= l,8 мА 
 Напряжение включения 12,2…13 В 
 Напряжение выключения 8,0…8,8 В 
 Встроенный стабилизатор для защиты от 

 перенапряжений 
 Высокая помехозащищенность 
 Регулировка импеданса звонка внешними  

 элементами 
 Встроенный диодный мост; 
 Выходная частота F1=2100…2550 Гц 

                               F2=1500   1850 Гц 
 Частота переключения   1…12,5 Гц 

2101.8-А 
4303Ю.8-А

* - Электрические параметры: «напряжение запуска», « ток запуска», «напряжение блокировки», «ток блокировки» 
нормируются для ИМС IL2410N/D 
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• ИМС для электронных пластиковых карт 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики 

Кол-во 
конт. пло-
щадок 

IZ2814 МС2814 

ИМС для таксофон-
ной карточки с объ-
емом ЭСППЗУ 

256 байт 

 Ucc=4,5…5,5 В 
 Память с внутренней организацией 256x8 бит 
 Двухпроводный последовательный интерфейс 
 Двунаправленный протокол передачи данных I2C 
 Байтовые режимы записи информации 
 8-байтовые режимы записи страницы 
 Защита памяти от записи 
 100000 циклов записи/стирания 
 Хранение информации не менее 10 лет 

7 

IZ2814A МС2814 
(косв. ан.) 

ИМС для таксофон-
ной карточки с объ-
емом ЭСППЗУ 

64 байта 

 Ucc=4,5…5,5 В 
 Память с внутренней организацией 64x8 бит 
 Двухпроводный последовательный интерфейс 
 Двунаправленный протокол передачи данных I2C 
 Байтовые режимы записи информации 
 2-байтовые режимы записи страницы 
 Защита памяти от записи 
 Не менее 100000 циклов записи/стирания 
 Сохранность данных: 10 лет 

7 

IZ2816  

ИМС для таксо-
фонной карты с 
повышенной сте-
пенью защиты 

 Uсс=4,5…5,5 В 
 Iсс ≤ 1мА 
 ЭСППЗУ (624 бит) и масочное ПЗУ (16 бит) 
 Наличие блока аутентификации; наличие блока защиты от 
прерванной записи 

 Более 100000 циклов записи/стирания 
 Хранение информации не менее 10 лет 

5 

IZ2815A-03 SLE4436E 

Интеллектуальный 
221-битный счет-
чик на ЭСППЗУ с 
объемом более 

20000 тарифных 
единиц с секретной 
логикой, высокой 
степенью защиты и 
механизмом аутен-

тификации 
 

 Uсс=4,5…5,5 В 
 ЭСППЗУ (221 бит) и масочное ПЗУ (16 бит) 
 Пользовательская память (104 бит), полностью совместимая 
с ИМС IZE4406C: 

- 64-разрядная область идентификации 
- 40-разрядная область счетчика, включая 1 бит для персона-
лизации 

 Дополнительная память (133 бит): 
-4 бита для функции восстановления при сбое счетчиков 
- 1 бит для индикации установки ключа 2 
- 16-разрядная область для пользователя 
- 48 бит для установки ключа 1 
- 64-разрядная область пользователя 1 или   48-разрядная -  
для установки ключа 2 

 Время программирования ЭСППЗУ   5 мс 
 Более 100000 циклов записи/стирания 
 Хранение информации не менее 10 лет 
 Расположение контактов и протокол обмена в соответствии 
со стандартом ISO 7816-3 

5 

IZE4406C SLE4406C 

Интеллектуальный 
104-битный счетчик 
на ЭСППЗУ с объе-
мом более 20000 

тарифных единиц с 
секретной логикой 

 Ucc=4,5..5,5 В 
 3 запоминающие матрицы со специальными  
характеристиками (ПЗУ, ППЗУ, ЭСППЗУ) 

 Организация 104x1 бит 
 Максимум 20480 счетных элементов 
 Функции защиты от потери информации 
 Более 100000 циклов записи/стирания 
 Хранение информации 10 лет 
 Расположение контактов и протокол обмена в соответствии 
со стандартом ISO 7816-3 

5 
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• ИМС для электронных пластиковых карт (продолжение) 

Обозначние Прототип Функциональное 
 назначение Основные характеристики 

Кол-во 
конт. пло-
щадок 

IZE4428 SLE4428 

ИМС 1024-байтного ЭСППЗУ 
для интеллектуальных пла-
стиковых карт с функцией 

защиты по записи и програм-
мируемым секретным кодом 

 Напряжение 5В±10% 
 1024х8-организация ЭСППЗУ 
 байт – ориентированная адресация 
 Защита записи памяти 
 1024х1 бит организация памяти защиты 
 ответ на сброс 
 Не менее 100000 циклов записи/стирания 
 ток потребления не более 10 мА 
 время программирования ячеек ЭСППЗУ  не 
менее 5мс  

 Расположение контактных площадок и по-
следовательный интерфейс в соответствии 
со стандартом ISO 7816 

 Данные в памяти могут быть изменены 
только после ввода правильного 2- байтного 
программируемого секретного кода (ПСК)  

5 

IZE4442 SLE4442 

ИМС 256-байтного ЭСППЗУ 
для интеллектуальных пла-
стиковых карт с функцией 

защиты по записи программи-
руемые секретным кодом 

  Напряжение питания 5,0 В±5% 
  Ток потребления не более 1мА  
  256х8 – организация ЭСППЗУ 
  Байт – ориентированная адресация 
  Защита записи первых 32 байт 
  32 бита памяти защиты 
  Двухпроводный 12С протокол обмена 
  Ответ на сброс по стандарту ISO 7816-3 
  Время программирования 2,5 мс на байт 
(для стирания и записи) 

 Не менее 10000 циклов стирания/записи 
  Время хранения информации – 10 лет 
 Конфигурация контактных площадок и 12С – 
последовательный интерфейс в соответствии 
со стандартом ISO 7816 

 Данные могут быть изменены только после 
ввода правильного 3 байтового программи-
руемого секретного кода (ПСК) 

5 

• ИМС для систем идентификации 

Обозначение Прототип Функциональное 
 назначение Основные характеристики 

Кол-во 
конт. пло-
щадок 

IZ2802A Н4102, H4100 ИМС транспондера с ампли-
тудной модуляцией 

 Для использования в бесконтактных ПК 
 Диапазон рабочих частот 100… 150 кГц 
 Информационная емкость ПЗУ 64 бит 
 Значение переменного напряжения на внеш-
ней катушке индуктивности – не менее 3 В и 
не более 15 В 

 Время хранения информации при отключен-
ном питании не менее 5 лет 

5 

IZ2803* ATA5567 ИМС транспондера с функци-
ей чтения/записи 

 Для использования в бесконечных ПК 
 Диапазон рабочих частот 100…150 кГц 
 Информационная емкость ПЗУ 64 бит 
 Значение переменного напряжения на внеш-
ней катушке индуктивности – не менее 3 В и 
не более 15 В 

 Время хранения информации при отключен-
ном питании не менее 5 лет 

4 

 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
ИМС для телекоммуникаций 
 

 
30

ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• ИМС для систем идентификации (продолжение) 
Обозначе-

ние Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики 

Кол-во 
конт. пло-
щадок 

IZ2805* RI-TRP-
W9QL 

ИМС транспондера с функци-
ей чтения/записи 

 Диапазон рабочих частот 100…150 кГц 
 Емкость ПЗУ – 330 бит 
 Соответствует ISO 11784/785 

4 

IZ2822 MF0 IC U11 
ИМС типа mifare транспонде-
ра с функциями чтения/записи 

на частоте 13,56 МГц 

 Для использования в бесконтактных ПК 
 Стандарт ISO14443А 
 Несущая  рабочая частота  13,56 МГц 
 Срез=50 пФ 
 Емкость ЭСППЗУ – 512 бит с организацией 
в 16 страниц по 4 байта каждая 

 Скорость обмена 106 Кб/с 
 Гарантированное время хранения информа-
ции 10 лет 

5 

IZ2824 
IZ2824A 

MF1ICS50 
MF1ICS20 

ИМС типа mifare транспонде-
ра с функциями чтения/записи 

на частоте 13,56 МГц 

 Для использования в бесконтактных ПК 
 Стандарт ISO14443А 
 Несущая  рабочая частота  13,56 МГц 
 Амплитудная модуляция 
 Срез=15,9 пФ 
 Емкость ЭСППЗУ – 1 Кб / 0,32 Кб с органи-
зацией в 16 / 5 секторов по 64 байта 

 Защита доступа к каждому сектору индиви-
дуальными ключами 

 Скорость обмена 106 Кб/с 
 Аутентификация с последующей шифрацией 
канала обмена 

 Гарантированное время хранения информа-
ции при отключенном питании 10 лет 

5 

IZ2825A* MF1 IC S70 
ИМС типа mifare транспонде-
ра с функциями чтения/записи 

на частоте 13,56 МГц 

 Стандарт ISO 14443 A 
 Емкость ЭСППЗУ – 4 Кбайт 
 Срез=16,1 пФ 

4 

IZ2817* SL2ICS20 
ИМС типа ICODE   
транспондера  

для частоты 13,56 МГц 

 Для радиочастотной идентификации и стан-
дарта EPC 

 Несущая  рабочая частота  13,56 МГц 
 Срез=23,5 пФ 
 ЭСППЗУ – 1024 бита 
 Скорость обмена 26,5 кбит/с 
 Время хранения информации 10 лет 

2 

IZ2818** Monza ИМС для СВЧ меток  Стандарт ISO 18000 - 6С 
 Емкость ЭСППЗУ – 96 бит 4 

IZ1990 DS1990A ИМС для электронного ключа 
с 1-Wire интерфейсом 

 Напряжение питания 2,8 – 6,0 В 
 Уникальный код 64 бита 2 

IZ1991 DS1991 
ИМС для электронного ключа 
с 1-Wire интерфейсом и по-
вышенной степенью защиты 

 Напряжение питания 2,8 – 6,0 В 
 Уникальный код 64 бита 
 3 блока памяти по 384 бита 
 Блокнотная память 512 бит 

2 

IZ2009-01 
IZ2009-02 DS1990 

ИМС для электронного ключа 
с 1-Wire интерфейсом и по-
вышенной степенью защиты 

 Напряжение питания 2,8 – 6,0 В 
 Уникальный код 64 бита 
 3 блока памяти по 384 бита 
 Блокнотная память 512 бит 

2 

IZ1961 DS1961 
ИМС секретного контроллера 
для систем доступа с секрет-

ным ключем 

 ПЗУ 64 бит 
 Блок SHA 512 бит 
 Блокнот 64 бит 
 Память секретного кода 64 бит 
 Память данных EEPROM 1024 бит  
 Страница регистров 64 бит 
 Генератор CRC16 

2 

* освоение 
**в разработке 
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• ИМС для цифровой передачи речи 
Обозначение Прототип Функциональное 

 назначение Основные характеристики Тип 
корпуса  

IL145567N 
IL145567DW МC145567 Схема кодера-декодера с 

фильтрами (кофидек) 

 Ucc=-5 В, +5 В 
 РСМ кодек с фильтром 
 Аналоговая петля обратной связи 
 Типовая мощность рассеивания  40 мВт 
 Режим пониженной мощности  1 мВт  
при ±5 В 

 Аналоговые схемы снижения шумов 
 А-закон компандирования 
 Встроенный передающий полосовой фильтр 
и фильтр низких частот в канале приема 

 Активный RC предварительный и оконча-
тельный фильтры 

 Встроенный прецизионный источник опор-
ного напряжения (2,5 В)  

 Встроенный мощный драйвер с внешней  
настройкой коэффициента усиления 

2140.20-В 
4321.20-В 

IL145557DW МC145557 Схема кодера-декодера с 
фильтрами (кофидек) 

 Ucc=-5 В; +5 В 
 РСМ кодек с фильтром 
 Аналоговая петля обратной связи 
 Типовая мощность рассеивания  40 мВт 
 Режим пониженной мощности  1 мВт  
при ±5 В 

 Аналоговые схемы снижения шумов 
 А-закон компандирования 
 Встроенный передающий полосовой фильтр 
и фильтр низких частот в канале приема 

 Активный RC предварительный и оконча-
тельный фильтры 

 Встроенный прецизионный источник опор-
ного напряжения (2,5 В)  

 Встроенный мощный драйвер с внешней  
настройкой коэффициента усиления 

4311Ю.16-А

ILF3866N TFF3866 
Схема управления або-
нентской телефонной ли-

нией (SLIC) 

 Осуществляет контроль над состоянием те-
лефонной линии 

 Определяет состояние поднятия трубки ТА 
 Формирует сигнал управления для вызывно-
го звонкового реле 

 Напряжение батареи  -24… -75 В 
 Рабочий диапазон температур -40˚С÷ +85˚С 
 Ток звонкового драйвера до 50 мА 

2108Ю.22-А
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• ИМС для силовой электроники 
Обозначение Прототип Функциональное обозначение Тип корпуса 

ILA1185AN 
ILA1185AAN  
ILA1185AD 

TDA1185A 
Контроллер коллекторного электродвигателя  
(для AAN – TA=-45… +85°C) 

2102Ю.14-В 
2102Ю.14-В 
4306.14-A 

IL9010N 
IL9010D 

TDA1185A с 
дополнительным 
компаратором 

Схема управления коллекторным электродвигателем с 
дополнительным компаратором 

2102Ю.14-В 
4306.14-A 

IL2010BN 
IL2010BD U2010B Схема управления коллекторным электродвигателем 2102Ю.14-В 

4306.14-A 
IL33035N 
IL33035DW MC33035 ИМС управления вентильным двигателем 2142.24-А 

4322.24-А 
IL33091AN 
IL33091AD MC33091A ИМС управления высокопотенциальным полевым транзистором 2101.8-A 

4303Ю.8-А 
IL33153PN MC33153P ИМС управления IGBT транзистором 2101.8-А 
IL33262N 
IL33262D MC33262 Контроллер  фактора мощности (TA=-40… +105°C) 2101.8-А 

4303Ю.8-А 
IL34262N 
IL34262D  MC34262 Контроллер фактора мощности 2101.8-А 

4303Ю.8-А 
IL6562D1 L6562 Контроллер фактора мощности (TA=-25… +125°C) 4303Ю.8-А 
IL7101N/AN/BN 
IL7101D/AD/BD GL7101 

Детектор тока утечки,  изменение напряжения срабатывания –  
9 … 18 мВ для N/D 
4 … 9 мВ для AN/AD 
6…18 мВ для BN/BD 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 

IL4145AN RV4145A Маломощная схема детектора тока утечки  2101.8-А 
ILN2003AN ULN2003A Семиканальный драйвер 2103Ю.16-D 
IZ2004A2 ULN2004A Семиканальный драйвер б/к 
ILN62083N 
ILN62083D TD62083AFN 2104.18-A 

MS-013AB 
ILN62084N 
ILN62084D TD62084AFN 2104.18-A 

MS-013AB 
ILN62783N 
ILN62783D TD62783AFN 2104.18-A 

MS-013AB 
ILN62784N 
ILN62784D TD62784AFN 

Восьмиканальный драйвер 

2104.18-A 
MS-013AB 

IZ6B595 TPIC6B595 Мощный восьмиразрядный сдвиговый регистр Б/к 
1 - возможна поставка в диапазоне рабочих температур  – 60…+1250С 
2 - возможна поставка в корпусе 2103Ю.16-D и 4307.16-А 

• ИМС управления электроприводом (справочные данные) 
Характеристики, параметры IL33035 ILA1185A/AA IL33153P 

Функции 
управление вентильным, 

коллекторным 
двигателями 

управление 
коллекторным 
двигателем 

драйвер 
IGBT, MOSFET 
транзисторов 

Напряжение питания, В 10 ÷ 30 

7.6 ÷ 9.6 
(от сети 220 В или 110 В 
через выпрямитель и 

резистор) 

20 (+ 15/− 5) 

вход TTЛ  КМОП совмести
мость выход TTЛ/КМОП   
контроль питания ● ●  
контроль тока 
нагрузки ● ●  

Особенности 

режим работы диагностика мягкий старт  
по току ● ●  
по напряжению ● ● ● 
от перегрева ● ● ● Защита 
от короткого 
замыкания ● ● ● 

 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
ИМС для силовой электроники,  
стандартные аналоговые ИМС 

 

 33 ФИЛИАЛ «ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

• ИМС управления электроприводом (продолжение справочных данных) 
Характеристики, параметры IL33035 ILA1185A/AA IL33153P 

Ток потребления (макс.), мА 25 2.4 20 
H 40 Выходное напряжение 

(макс.), В L 28 2 12 

H 50 Выходной ток (макс.), 
мА L 100 80 1000 

2000 

Диапазон рабочих температур, °С - 40 ÷ + 85 для A – (0 ÷ + 70), 
для AA – (- 40 ÷ + 85) - 40 ÷ + 105 

• Корректоры коэффициента мощности (справочные данные) 
Характеристики, параметры IL33262 IL34262 IL6562 

Напряжение питания, В 12 ÷ 28 10.3 ÷ 22 
Ток потребления в режиме запуска (не более), мкА 400 70 
Ток потребления в рабочем режиме (не более), мА 12 5 
Задержка перезапуска (тип.), мкс 620 130 
Время нарастания/спада выходного сигнала (не более), нс 120/120 80/70 
Напряжение управления (не более), мВ 20 5 
Источник опорного напряжения с подстройкой 2% 1% 

по току ● ● Защита по напряжению ● ● 
Диапазон рабочих температур (кристалл), °С - 40 ÷ + 105 0 ÷ + 85 (- 60 ÷ + 125) 

• ИМС детектора тока утечки (справочные данные) 
Характеристики, параметры IL7101 IL7101A IL4145A 

Формирует сигнал на сброс напряжения 
при наличии утечек по току в сети 100/200 B 120/220 B 

Напряжение питания, В 28 от сети  
(диодный мост, резистор) 

26 от сети 
(параллельная цепь) 

чувствительность высокая входная Особенности устойчивость высокая к шуму регулируемая 

режим рабочий  1,2 1,5 Ток потребления, мА режим покоя 0.58 0.45 
Напряжение срабатывания, мВ 20 11 10 
Диапазон рабочих температур, °С - 30 ÷ + 85 - 35 ÷ + 85 
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 34ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• Многоканальные токовые драйверы (справочные данные) 
Параметры ILN2003A/ 

IZ2004A 
ILN62083/ 
ILN62084 

ILN62783/ 
ILN62784 IZ6B595 

Количество каналов 7 8 
Выходной вытекающий ток  
(на 1 разряд) (макс.), мA 500 -500 |-500| 

Входной ток (макс.), мA 1.35/1.45 1.62/0.6 0.31/1.356 0.001 
прямое 2 |-1| Постоянное 

прямое 
напряжение 
диода 
по выходу 
управления 
(макс.), В 

обратное 50 50 

Выходное устанавливаемое 
напряжение, В (макс.) 50 

Входное напряжение (макс.), В 30 15/30 7 
при 
включении 1.3 (макс.) 0.1 0.15 0.15 Время 

задержки 
распространен
ия сигнала, мкс 
(тип.) 

при 
выключении 1.3 (макс.) 0.2 3.0 0.09 

Сопротивление входного 
резистора (на канал), кОм 2.7/10.5 10  

Совместимость по входу  ТТЛ, 5В КМОП / 6 ~ 15В р-МОП, КМОП  
Диапазон рабочих температур, 
С - 20 ÷ +85 - 40 ÷ +85 - 40 ÷ +125 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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 35 ФИЛИАЛ «ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

• ИМС для автомобильной электроники 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса

IL33193N 
IL33193(A/B/C/
D)N-01 
IL33193(A/B/C/
D)N-02 
IL33193N-03 
 
IL33193D  
IL33193(A/B/C/
D)D-01 
IL33193(A/B/C/
D)D-02 
IL33193D-03 

МС33193 

ИМС управления индикацией и реле указателя поворота 
Сопротивление шунта: 
  20 мОм для IL33193(N/D); 30 мОм для IL33193(A/B/C/D)(N/D)-01, -02 и 
IL33193(N/D)-03 
Коэффициент увеличения частоты (одна лампа неисправна):  
 2,2 для IL33193(N/D); 2,5 для IL33193(A/B/C/D)(N/D)-01, -02 и 
IL33193(N/D)-03 
 в ИМС  IL33193(A/B/C/D)(N/D) -01, -02 не задействован 06 вывод  
(внутри микросхемы подключен к напряжению питания) 
 разрешение/отключение детектирования короткого замыкания для 
IL33193(N/D)-03; 
Скважность (нормальный режим): 
 45…55% для IL33193(N/D), IL33193(A/B/C/D)(N/D)-01, IL33193(N/D)-03; 
45…60% для IL33193(A/B/C/D)(N/D)-02 
Скважность (одна лампа неисправна): 
 35…45% для IL33193(N/D), (N/D)-01, -03;  40…60% для IL33193(N/D)-02 

2101.8-А 
 
 
 
 
 
 
 
4303Ю.8-А 

IL33197АN 
IL33197AN-01 
IL33197AD 
IL33197AD-01  

МС33197А 

Таймер стеклоочистителя  
Выходное закрывающее напряжение (Iout=20мА): 
19,5…22 В для IL33197A(N/D),  
27…32 В для IL33197A(N/D)-01 

2101.8-А 
 
4303Ю.8-А 

IL6083N  
IL6083N-01 U6083B 

ШИМ-контроллер мощного МОП-транзистора  
для IL6083N рабочий цикл 18…100%, 
для IL6083N-01 рабочий цикл 10… 100% 

2101.8-А 

IN9014N  ИМС управления реле задних противотуманных огней 2101.8-А 
IL8190N CS8190ENF16 ИМС прецизионного индуктивного спидометра-тахометра 2103Ю.16-D 
IL33290AD MC33290 Интерфейсная схема К-линии ISO9141 4303Ю.8-А 
ILA82C251D PCA82C251T CAN трансивер для 24 В систем 4303Ю.8-А 
IN2515A(N/DW)
/B(N/DW) MCP2515 CAN контроллер 2104.18-А 

IL33091AN 
IL33091AD MC33091A ИМС управления высокопотенциальным полевым транзистором 2101.8-A 

4303Ю.8-А 
IL1815N 
IL1815D LM1815М Усилитель-формирователь сигналов датчиков с различной проводимостью 2102Ю.14-В 

4306.14-А 

IL1055DW K1055ВЮ1 
(по функциям) ИМС двухканального контроллера зажигания 4311Ю.16-А 

ILE4250G/S TLE4250G Повторитель (2÷36 В)/50 мА 1501.5-4 
1501Ю-А 

ILE4260 
ILE4260-2 TLE4260 Стабилизатор напряжения 5 В/500 мА с низким остаточным напряжением 1501.5-4 

ILE4264G 
IZE4264-2 

TLE4264G 
TLE4264-2G 

Маломощный стабилизатор напряжения 5 В/100мА с низким остаточным 
напряжением 

4302Ю.4-А 
Б/к 

ILE4266G 
IZE4266-2 

TLE4266G 
TLE4266-2G 

Маломощный стабилизатор напряжения 5 В/100 мА с низким остаточным 
напряжением 

4302Ю.4-А 
Б/к 

ILE4267G 
ILE4267S 

TLE4267G 
TLE4267S 

Мощный стабилизатор напряжения 5 В/400 мА с низким остаточным 
напряжением 

1505Ю.7-В 
1505Ю.7-С 

    

ILE4268GDW TLE4268G Маломощный стабилизатор напряжения 5 В/150 мА с низким остаточным 
напряжением со встроенным супервизором и сторожевым таймером 4321.20-В 

ILE4270G  
ILE4270S 
ILE4270Q 
IL4270 

TLE4270G 
TLE4270S 

Мощный стабилизатор напряжения 5 В/550 мА с низким остаточным 
напряжением 
 
(IL4270 -  без выхода сброса “RESET”) 

1501Ю.5-А 
1501.5-4 
1501.5-3 
ТО-220АВ/3 

ILE4271G 
ILE4271S 

TLE4271G 
TLE4271S 

Мощный стабилизатор напряжения 5 В/550 мА с низким остаточным 
напряжением со встроенным сторожевым таймером 

1505Ю.7-В 
1505Ю.7-С 

IZ4206 TLE4206G ИМС управления электродвигателем Б/к 
 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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 36ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• ИМС для автомобильной электроники (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса 

 
 
ILE4274V50 
ILE4274V85 
ILE4274V10 

 
 
TLE4274V50 
TLE4274V85 
TLE4274V10 

Мощный стабилизатор напряжения с низким остаточным напряжением, 
низким током потребления 
5В/400 мA 
8,5В/400 mA 
10В/400 mA 

 
ТО-220АВ/3 

ILE4275G/S TLE4275G Мощный стабилизатор напряжения 5В/400 мА с низким остаточным 
напряжением, низким током потребления 

1501.5-4 
1501Ю-А 

 
 
ILE4276VG 
ILE4276V50(G/S) 
ILE4276V85(G/S) 
ILE4276V10(G/S) 

 
 
TLE4276V 
TLE4276V50 
TLE4276V85 
TLE4276V10 

Мощный стабилизатор напряжения с низким остаточным напряжением, 
низким током потребления 
(2.5…20) B/400 mA 
5В/400 mA 
8,5В/400 mA 
10В/400 мА 

 
1501.5-4 
1501Ю-А 

IZE4278 TLE4278 
Маломощный стабилизатор напряжения  5 В/150 мА с низким остаточным 
напряжением со встроенным сторожевым таймером, низким током 
потребления 

Б/к 

14IVR-11 9RC6066 Однокристальный регулятор напряжения для автомобильных 
генераторовVR=14,1 В; KT=-7,0 мВ/oC TO-3 Jumbo 

14IVR-12 9RC6066 Однокристальный регулятор напряжения для автомобильных 
генераторовVR=14,1 В; KT=-10,0 мВ/oC TO-3 Jumbo 

14IVR-21 9RC6066 Однокристальный регулятор напряжения для автомобильных генераторов 
VR=14,5 В; KT=-7,0 мВ/oC TO-3 Jumbo 

14IVR-22 9RC6066 Однокристальный регулятор напряжения для автомобильных генераторов 
VR=14,5 В; KT=-10,0 мВ/oC TO-3 Jumbo 

KB1088EP1-4 
KB1088EP1-01-4 
KB1088EP1-03-4 
KB1088EP1-11-4 
KB1088EP1-12-4 
KB1088EP1-12А-4 
KB1088EP1-12Б-4 
KB1088EP1-13-4 
KB1088EP1-16-4 
KB1088EP1-15-4 

 

Драйвер мощного биполярного транзистора для гибридных регуляторов 
напряжения автомобильных генераторов 2101.8-А 

KB1088EP1-02-4 
KB1088EP1-04-4 
KB1088EP1-14-4 
KB1088EP1-17-4 

 
Драйвер мощного полевого транзистора для гибридных регуляторов 
напряжения автомобильных генераторов 2101.8-А 

KB1088NR3-4  Матрица поликремниевых резисторов  для гибридных регуляторов 
напряжения 

Б/к 

 
Примечание: Справочные данные на ИМС стабилизаторов напряжения серии ILE42XX приведены на стр. 45 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



• ИМС для автомобильной электроники (справочные данные)  
IL33193 IL33197A 

01 02  
Характеристики, параметры 00 A B C D 03 A B C D 00 01 

 
IN9014 

Функции управление указателем поворотов и индикацией таймер 
стеклоочистителя

управление 
реле 

противотуман
ных огней 

Напряжение питания, В 8 ÷ 18 8 ÷ 18 5 ÷ 7 
(через шунт) 

Скважность выходного  
сигнала, % 35 ÷ 45 40 ÷ 60   Одна лампа  

неисправна  Коэффициент 
увеличения частоты 2.2 2.5   

Порог обнаружения неисправной лампы, 
мВ 

42.5 ÷ 56 
ш
унт 20 мО

м 

75 ÷ 81.5 
ш
унт 30 мО

м 

78.5 ÷86.5 
ш
унт 30 мО

м  

83.5 ÷ 1.5 
ш
унт 30 мО

м 

88.5 ÷ 95 
ш
унт 30 мО

м 

75 ÷ 95 
ш
унт 30 мО

м 

75 ÷ 81.5 
ш
унт  30 мО

м 

78.5 ÷86.5 
ш
унт 30 мО

м 

83.5 ÷ 1.5 
ш
унт 30 мО

м 

88.5 ÷ 95 
ш
унт 30 мО

м 
  

Напряжение защиты от 
перенапряжения, В 34  32  32  22 32 3 ÷ 4 

Выбор интервала очистки  от 500 мс до > 30 
с  

по току •   
по напряжению • •  
от электромагнитных помех •   
от переполюсовки •   
от короткого замыкания  ●    

Защита 

от дребезга контактов   • 
выключено 0.1  5.2 (ожидание) Ток потребления (макс.), 

 мА рабочий 6 8 6 14.5 10 

Выходной ток (макс), мА 250 200 2.0 
Диапазон рабочих температур, 0С - 45 …+125 (DIP-8), - 45…+105 (SO -8) - 45…+100 
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• ИМС для автомобильной электроники (справочные данные)   
Характеристики, параметры IL8190 IL33290A ILA82C251 

Функции индуктивный  
спидометр-тахометр интерфейсная схема К-линии CAN трансивер 

Напряжение питания, В 8.5 ÷ 16 8.0 ÷ 18 4.5 ÷ 5.5 
Совместимость  со стандартом  ISO 9141 ISO 11898-24V 

  высокоскоростной 

  уменьшенного излучения 
радиопомех Режим работ 

  пониженного 
энергопотребления 

по току  ●  
по напряжению ● ●  
от электромагнитных помех  ● ● 
от переполюсовки  ●  
от перегрева  ● ● 

Защита 

от короткого замыкания  ● ● 
Устойчивость к статическому электричеству, 
кВ  8 2 

Скорость передачи данных, бит/c  150 1 М 
Ток потребления (макс.), мА 125 0.14 85 
Выходной ток (макс.), мА 42 1 10 
Диапазон рабочих температур, °С - 40 ÷ + 85 - 40 ÷ + 125 - 40 ÷ + 125 
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• ИМС для автомобильной электроники (справочные данные)  
 
 

IL6083 Характеристики, параметры IL1815 IL33091A 00 01 
IL1055 

Функции усилитель-формирователь 
сигналов датчиков 

управления 
высокопотенциа
льным полевым 
транзистором 

ШИМ-контроллер 
мощного МОП-
транзистора 

двухканаль- 
ный 

контроллер 
зажигания 

Напряжение питания, В 2.5 ÷ 12 7 ÷ 24 9 ÷ 16.5 6 ÷ 16.5 
Напряжение защитного отключения, В  30 20 20  
Скважность выходного сигнала, %   18 ÷ 100 10 ÷ 100  

скорости импульса   ●  Ограничение 
тока катушек зажигания    ● 

Особенности совместимость по входам КМОП КМОП   
по току ●  ● 
по напряжению ● ● ● 
от переполюсовки ● ●  
выходов от нагрузки ●  ● 
от короткого замыкания ● ●  

Защита 

от обрыва шин «Земля» 

обеспечивает  
пользователь 

 ●  
Ток потребления (макс.), мА 6.2 6 7.9 20 
Выходное напряжение (макс.), B 6.5 15 7 8.5 
Выходной ток (макс.), мА 0.1 0.4  17 20 
Диапазон рабочих температур, °С - 45 ÷ + 125 - 45 ÷ + 125 - 40 ÷ + 110 - 45 ÷ + 125 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
ИМС для силовой электроники,  
стандартные аналоговые ИМС 

 

 40ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• Датчики и ИМС преобразователей сигналов датчиков 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса 

IL235Z LM235Z Датчик температуры TO-92 
IL135Z LM135Z Датчик температуры TO-92 
IZ7011  ИМС преобразователя сигнала инерциального датчика Б/к 
IZ8001  ИМС преобразователя сигнала вибро-резонаторного датчика давления Б/к 

IL1815N1 
IL1815D LM1815М Усилитель-формирователь для датчиков с различной проводимостью 2102Ю.14-В 

4306.14-А 
IN18B20D* DS18B20 1-проводной цифровой термометр с программируемым разрешением 4303Ю.8-А 

* в освоении 
1 – справочные данные на ИМС IL1815(N/D) приведены на стр. 39 

• Компараторы 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса 

IL311ANM 
IL311AN 
IL311AD 

LM311 
LM211 

Компаратор напряжения (TA=-45… +85°C) 
201.14-1 
2101.8-A 

4303Ю.8-А 
IL339N 
IL339D LM339 Четырехканальный компаратор напряжения 2102Ю.14-В 

4306.14-А 
IL293N 
IL293D LM293 Двухканальный компаратор напряжения  (TA=-40… +85°C) 2101.8-A 

4303Ю.8-A 
IL393N 
IL393D LM393 Двухканальный компаратор напряжения 2101.8-A 

4303Ю.8-A 

• Операционные усилители 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса 

IL224N 
IL224D LM224 Счетверенный операционный усилитель (TA=-40… +85°C) 2102Ю.14-В 

4306.14-А 
IL324N 
IL324D LM324 Счетверенный операционный усилитель (TA= 0… +70°C) 2102Ю.14-В 

4306.14-А 
IL258N 
IL258D LM258 Сдвоенный операционный усилитель (TA=-40… +85°C) 2101.8-А 

4303Ю.8-А 
IL358N 
IL358D LM358 Сдвоенный операционный усилитель (TA= 0… +70°C) 2101.8-А 

4303Ю.8-А 
IL1776CN, CAN 
IL1776CD, CAD MC1776C 

Программируемый операционный усилитель 
(для CAN/CAD TA=-40… +85°C) 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 

IL4558N 
IL4558D GL4558 Сдвоенный операционный усилитель 2101.8-А 

4303Ю.8-А 
IZ4560 NJM4560 Сдвоенный операционный усилитель Б/к 
IZ4580 NJM4580 Сдвоенный операционный усилитель Б/к 

IL9002N OP-07A Операционный усилитель с низким током утечки 2101.8-А 
IL9002AN OP-07 Операционный усилитель с низким током утечки  2101.8-А 
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• Компараторы напряжения, операционные усилители (справочные данные)  
 Параметр 

Тип 

Диапазон 
рабочих 

температур, 
°C 

Особенности Напряжение 
питания, В 

Напряжение 
смещения 
макс., 
мВ 

Ток 
смещения, 
макс., нА 

Коэф-т 
усиления мин., 

В/мВ 

Компараторы  напряжения 

IL311 -45÷+85 одноканальный +15, -15 3.0 250 150 

IL339 0÷+70 четырех-
канальный 

±2,5 ÷ ±15 
или 

5.0 ÷ 30 
5.0 250 200 

IL293 -40÷+85 

IL393 0÷+70 
двухканальный 

±2,5 ÷ ±15 
или 

5.0 ÷ 30 
5.0 250 50 

Операционные усилители 
IL1776C 0÷+70 

IL1776CA -40÷+85 
программируе

мый ±3,0 ÷ ±15 6.0 10 25 

IL224 -40÷+85 

IL324 0÷+70 
счетверенный 

±2,5 ÷ ±15 
или 

5.0 ÷ 30 
7.0 250 25 

IL258 -40÷+85 

IL358 0÷+70 

±2,5 ÷ ±15 
или 

5.0 ÷ 30 
7.0 250 25 

IL4558 0÷+70 ±16 5.0 500 20 
IZ4560 -25÷+75 ±4,0 ÷ ±15 6.0 500 68 дБ 
IZ4580 -40÷+85 

сдвоенный 

±2,0 ÷ ±15 3.0 500 90 дБ 
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• Таймеры 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса 

IN555N 2101.8-А 
IN555D 

NE555 Одиночный таймер 
4303Ю.8-А 

IN556N 2102Ю.14-В 
IN556D 

NE556 Сдвоенный таймер 
4306.14-А 

IN558N NE558 Счетверенный таймер 2103Ю.16-D 
ILC555N GLC555 2101.8-А 
ILC555D ICM7555 

Маломощный КМОП одиночный таймер 
4303Ю.8-А 

ILC556N GLC556 Маломощный КМОП сдвоенный таймер 2102Ю.14-В 
ILC558N GLC558 Маломощный КМОП счетверенный таймер 2103Ю.16-D 

IN82C54N 82С54 Программируемый таймер 2142.24-А 
 Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Таймеры  (справочные данные) 
КМОП (ILC555N/D, ILC556N, ILC558N)   

(TA = 25°C, Vcc = + 2 В ÷ + 15 В) 
Биполярные (IN555N/D, IN556N/D, IN558N)  

(TA=25°C,Vcc=+5В÷+15В) 
Режим измерения Значение Режим измерения Значение Параметр  Vcc мин. тип. макс. 

Единица 
измер.  Vcc мин. тип. макс. 

Единица 
измер. 

Напряжение питания, Vcc - 20°C ≤ TA ≤ + 70°C  2  18 В - 10°C ≤ TA ≤ + 70°C  4.5  16 В 

ILC555 
2 

18 
— 
— 

60 
120 

200 
300 IN555 5 

15 
— 
— 

3000 
10000 

6000 
15000 

ILC556 2 
18 

— 
— 

120 
240 

400 
600 IN556 5 

15 
— 
— 

6000 
16000 

12000 
30000 Ток потребления, ICC 

 

ILC558 2 
18 

— 
— 

240 
480 

800 
1200 

мкА 

 

IN558  
15 

 
— 

 
16000 

 
36000 

мкА 

Нестабильность 
 начальная точность, tA 

  2.0 5.0 %    
2.25 

  
% 

 
температурный коэффициент 
частоты генерации, ΔtA/ΔT 

5 
10 
15 

 0.005 
 

0.02 
0.03 
0.06 

%/°C   0.015 
  %/°C 

 

 нестабильность частоты 
генерации, ΔtA/ΔVs 

R=1– 100 кОм, 
C = 0.1 мкФ 

5  1.0 3.0 %/В 

R=1– 100 кОм, 
C = 0.1 мкФ 

  0.3  %/В 

Пороговое напряжение, VTH  5 0.65xVcc 0.67xVcc 0.7xVcc В 
 5 

15 
 3.33 

10 
 В 

Напряжение запуска, VTRIG 
 5 0.31xVcc 0.33xVcc 0.36xVcc В 

 5 
15 

1.1 
4.5 

1.67 
5.0 

2.2 
5.6 В 

Ток запуска, ITRIG 

 18 
5 
2 

50 
10 
1.0 

  
пА VTRIG  = 0 В   0.5 2.0 мкА 

Ток срабатывания, ITH 
 18 

5 
2 

50 
10 
1.0 

  
пА 

 
  0.1 0.25 мкА 

Ток сброса, IRST VRESET = Ground 

18 
5 
2 

100 
20 
2.0 

  
пА VRESET = 0 В   0.1 0.4 мА 

Напряжение сброса, VRST 
 18 

2 
0.4 
0.4 

0.7 
0.7 

1.0 
1.0 В   0.4 0.7 1.0 В 

Управляющее напряжение, VCV   0,65xVcc 0,67xVcc 0,69xVcc В 
 15 

5 
9.0 
2.6 

10 
3.33 

11 
4.0 В 

Выходное напряжение 
низкого уровня, VOL 

IO = 20 мА 
 

IO = 3.2 мА 

15 
 
5 

 0.4 
 

0.2 

1.0 
 

0.4 В 

IO = 10 мА 
IO = 50 мА 
IO = 8 мА 
IO = 5 mA 

15 
15 
5 
5 

 0.1 
0.4 
0.3 
0.25 

0.25 
0.75 
0.4 

0.35 

В 

Выходное напряжение 
высокого уровня, VOH 

IO = 0.8 мА 
 

IO = 0.8 мА 

15 
 
5 

14.3 
 

4.0 

14.6 
 

4.3 

 
В 

IO = 100 мА 
IO = 200 мА 
IO = 100 мА 

15 
15 
5 

12.75 
 

2.75 

13.3 
12.5 
3.3 

 
В 

Время перехода при включении 
(выключении), tTLH, tTHL 

RL = 10 МОм, 
СL = 10 пФ 5 35 40 75 нс    100  нс 

Максимальная частота генерации, 
fmax 

в режиме 
мультивибратора 

 500   кГц   500   кГц 

Диапазон рабочих температур, Topr   - 20 ÷ + 70 ºC   - 10 ÷ + 70 ºC 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
ИМС для силовой электроники,  
стандартные аналоговые ИМС 
 

 
44ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• Стабилизаторы напряжения 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса 

Регулируемые стабилизаторы напряжения 
IL317 LM317T Регулируемый стабилизатор напряжения  1,2 В...37 B;   1,5А (Tj=-40…+125°C) TO-220AB/3 

IZ317L LM317L Регулируемый стабилизатор напряжения  1,2 В...37 B;   0,1А (Tj=-40… +125°C) Б/к 

IL2931CD LM2931C Маломощный регулируемый (3÷24 В); 0,1 А стабилизатор с низким остаточным 
напряжением (Tj=-40… +125°C) 4303Ю.8-А 

IL5200G LD1117AST-R Маломощный регулируемый (1,25÷13,7 В); 1,0 А стабилизатор с низким 
остаточным напряжением (Tj=0… +125°C) 4302Ю.4-А 

Стабилизаторы с низким остаточным напряжением 

ILE4250G/S TLE4250G Повторитель (2÷36 В)/50 мА 1501.5-4 
1501Ю-А 

ILE4260 
ILE4260-2 TLE4260 Стабилизатор напряжения  5 В/500 мА с низким остаточным напряжением 1501.5-4 

ILE4264G 
IZE4264-2 

TLE4264G 
TLE4264-2G 

Маломощный стабилизатор напряжения с низким 5 В/100 мА остаточным 
напряжением 

4302Ю.4-А 
Б/к 

ILE4266G 
IZE4266-2 

TLE4266G 
TLE4266-2G 

Маломощный стабилизатор напряжения 5 В/100 мА с низким остаточным 
напряжением 

4302Ю.4-А 
Б/к 

ILE4267G 
ILE4267S 

TLE4267G 
TLE4267S 

Мощный стабилизатор напряжения 5 В/400 мА с низким остаточным напряжением 1505Ю.7-В  
1505Ю.7-С 

ILE4268GDW TLE4268G Маломощный стабилизатор напряжения 5 В/150 мА с низким остаточным 
напряжением со встроенным супервизором и сторожевым таймером 4321.20-В 

ILE4270G 
ILE4270S 
ILE4270Q 

IL4270 

TLE4270G 
TLE4270S 

Мощный стабилизатор напряжения 5 В/550 мА с низким остаточным напряжением 
 
(IL4270 – без выхода сброса "RESET”) 

1501Ю.5-А 
1501.5-4 
1501.5-3 

TO-220AB/3 
ILE4271G 
ILE4271S 

TLE4271G 
TLE4271S 

Мощный стабилизатор напряжения 5 В/550 мА с низким остаточным напряжением 
со встроенным сторожевым таймером 

1505Ю.7-В  
1505Ю.7-С 

 
 

ILE4274V50 
ILE4274V85 
ILE4274V10 

 
 

TLE4274V50 
TLE4274V85 
TLE4274V10 

Мощный стабилизатор напряжения с низким остаточным напряжением, низким 
током потребления:  
5В/400 мA 
8,5В/400 mA 
10В/400 mA 

 
ТО-220АВ/3 

ILE4275G/S TLE4275G Мощный стабилизатор напряжения 5В/400 мА с низким остаточным напряжением, 
низким током потребления 

1501.5-4 
1501Ю-А 

 
 

ILE4276VG 
ILE4276V50(G/S) 
ILE4276V85(G/S) 
ILE4276V10(G/S) 

 
 

TLE4276V 
TLE4276V50 
TLE4276V85 
TLE4276V10 

Мощный стабилизатор напряжения с низким остаточным напряжением, низким 
током потребления:  
(2.5…20) B/400 mA 
5В/400 mA 
8,5В/400 mA 
10В/400 мА 

 
1501.5-4 
1501Ю-А 

IZE4278 TLE4278 Маломощный стабилизатор напряжения 5 В/150 мА с низким остаточным 
напряжением со встроенным сторожевым таймером, низким током потребления Б/к 

 
 

IL5212G 

 
 
  LD1117AS12TR 

Стабилизатор напряжения положительной полярности с фиксированным 
напряжением:  
1,2 В; 1,0 А 

IL5218G LD1117AS18TR 1,8 В; 1,0 А 
IL5225G LD1117AS25TR 2,5 В; 1,0 А 
IL5228G LD1117AS28TR 2,85 В; 1,0 А 
IL5230G LD1117AS30TR 3,0 В; 1,0 А 
IL5233G LD1117AS33TR 3,3 В; 1,0 А 
IL5250G LD1117AS50TR 5,0 В; 1,0 А 

4302Ю.4-А 

IZ1734-33 SSAIC1734-33 КМОП стабилизатор напряжения 3,3 В/300 мА с низким остаточным 
напряжением, низким током потребления 

IZ1734-50 SSAIC1734-50 КМОП стабилизатор напряжения 5 В/300 мА с низким остаточным напряжением, 
низким током потребления 

IZ1735-33 SSAIC1735-33 КМОП стабилизатор напряжения 3,3 В/500 мА с низким остаточным 
напряжением, низким током потребления 

IZ1735-50 SSAIC1735-50 КМОП стабилизатор напряжения 5 В/500 мА с низким остаточным напряжением, 
низким током потребления 

Б/к 

   

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Стабилизаторы напряжения (справочные данные)   

Параметр 

IL
E

4250G
/S 

(повторитель) 

IL
E

4260 

IL
E

4260-2 

IL
E

4264G
 

IZ
E

4264-2 

IL
E

4266G
 

IZ
E

4266-2 

IL
E

4267G
/S 

IL
E

4268G
D

W
 

IL
E

4270G
/S/Q

 

IL
4270 

IL
E

4271G
/S 

IL
E

4274V
50 

IL
E

4274V
85 

IL
E

4274V
10 

IL
E

4275G
/S 

IL
E

4276V
G

 
IL

E
4276V

50(G
/) 

IL
E

4276V
85(G

/S
IL

E
4276V

10(G
/S 

IZ
E

4278 

Выходной ток, мA ≤50 ≤500 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100 ≤400 ≤150 ≤550 ≤550 ≤400 ≤400 ≤400 ≤150 

Максимальное входное напряжение, 
В 45 

42 
60 

(≤400мс) 
45 45 45 45 

42 
60 

(≤400мс) 
45 

42 
65 

(≤400мс) 

42 
65 

(≤400мс) 
45 45 45 45 

Выходное напряжение, В 2÷36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5; 8,5; 
10 5 (2,5…20) 

5; 8,5; 10 5 

Остаточное напряжение, В ≤0,3 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,6 ≤0,5 ≤0,7 ≤0,7 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 
IQ max 0,5 5 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 4 2 Точность выходного 

напряжения, % IQ = 50 мА    2  2         
IQ = max  ≤65 ≤15  ≤15  ≤60 ≤20 ≤75 ≤75 ≤30 ≤22 ≤25 ≤12 
IQ = 0.1 мА  ≤0,07 ≤0,07    
IQ = 1 мА 0,15 0,4 - 0,22 0,20 0,22 
IQ ≤ 30 мА  ≤3      

Ток потребления, 
мА  

IQ = 50 мА  

  

≤4 

 

≤4 

    

   

 

Защита от короткого замыкания ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Защита от перенапряжения  ●     ●  ● ● ●     
Устойчивость к переполюсовке 
напряжения питания ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Защита от перегрева ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Выход сброса "RESET"  ●     ● ● ●  ●  ●  ● 
Регулировка параметров сброса  ●     ● ● ●  ●  ●  ● 
Логические входы управления 
вкл/выкл       ●         

Функция слежения (сторожевой 
таймер)        ●   ●    ● 

Вход запрета     ● ● ●    ●   ●  

Диапазон рабочих температур 
кристалла, °С - 40 ÷ +150 - 40 ÷ +125 - 40 ÷ +150 

- 40 
÷ 

125 

Тип корпуса 

1501.5-4 
1501Ю

-А 

1501.5-4 

4302Ю
.4-A

 

бескорпусны
е 

4302Ю
.4-A

 

бескорпусны
е 

1505Ю
.7-B

 
1505Ю

.7-С
 

4321.20-B
 

1501Ю
.5-A

 
1501.5-4 
1501.5-3 

T
O

-220A
B

/3 

1505Ю
.7-B

 
1505Ю

.7-С
 

T
O

-220A
B

/3 

1501.5-4 
1501Ю

-А  

1501.5-4 
1501Ю

-А  

бескорпусны
е 
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• Стабилизаторы напряжения (справочные данные)  

  

Параметр 

IL
5212G

 

IL
5218G

 

IL
5225G

 

IL
5228G

 

IL
5230G

 

IL
5233G

 

IL
5250G

 

IL
5200G

 

IZ
1734-33 

IZ
1734-50 

IZ
1735-33 

IZ
1735-50 

IL
2931С

D
 

IL
317 

IZ
317L

 

Выходной ток, мA ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤1000 ≤300 ≤300 ≤500 ≤500 100 1500 100 

Максимальное входное напряжение, В 15 8 10 10 10 10 15 15 12 12 12 12 40 
 

40 
 

Выходное напряжение, В 1,2 1,8 2,5 2,85 3 3,3 5 1,25÷13,7 3,3 5 3,3 5 3÷24 1,2÷37 
Остаточное напряжение, В ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,8 ≤0,6 ≤0,6 ≤2,5 
Точность выходного 
напряжения, % IQ max 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 0,07%/V 

Ток потребления, мА  IQ = max 10 10 10 10 10 10 10 10 0,025 0,025 0,03 0,03 6 0,1 (Io=0,5А) 
Защита от короткого замыкания ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Защита от перенапряжения             ●  
Устойчивость к переполюсовке напряжения 
питания             ●  

Защита от перегрева ● ● ● ● ● ● ● ●     ● ● 
Логические входы управления вкл/выкл             ●  
Диапазон рабочих температур, °С  0 ÷ +125 - 40 ÷ +85 - 40 ÷ +125 

Тип корпуса 4302Ю.4-А Б/к 

4303Ю
.8-А

 

Т
О

-220А
В

/3 

бескорпусны
е 
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• Импульсные стабилизаторы напряжения 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса  

IL2576 – 3.3 LM2576 – 3.3 
IL2576 – 5 LM2576 – 5 
IL2576 – 12 LM2576 – 12 
IL2576 – 15 LM2576 – 15 

IL2576 – ADJ LM2576 – ADJ 

Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) 1501.5-4 

IL2596 – 3.3 LM2596 – 3.3 
IL2596 – 5 LM2596 – 5 
IL2596 – 12 LM2596 – 12 

IL2596 – ADJ LM2596 – ADJ 

Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) 1501.5-4 

IL1501-33 
IL1501-50 
IL1501-12 

IL1501 

AP1501-3.3V 
AP1501-5V 
AP1501-12V 
AP1501-ADJ 

Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий)   1501.5-4 

IL33063AN 2101.8-А 
IL33063AD MC33063A 

Импульсный стабилизатор напряжения (универсальный) 
(TA=-40… +85°C) 4303Ю.8-А 

IL34063AN 2101.8-А 
IL34063AD MC34063A 

Импульсный стабилизатор напряжения (универсальный) 
(TA= 0… +70°C) 4303Ю.8-А 

IZ9261-15 
IZ9261-25 
IZ9261-33 
IZ9261-50 

RT9261-15 
RT9261-25 
RT9261-33 
RT9261-50 

Импульсный стабилизатор напряжения (повышающий)   Б/к 

IZ1583 MP1583 Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) Б/к 
IZ1591 MP1591 Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) Б/к 

IZ1412 MP1412 Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) с 
функцией мягкого старта Б/к 

IZ2307 MP2307 Импульсный стабилизатор напряжения (понижающий) с 
синхронным выпрямлением Б/к 
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• Импульсные стабилизаторы напряжения (справочные данные)  

Характеристики, параметры 

IL
2576 

IL
2596 

IL
1501 

IL
33063A

 

IL
34063A

 

IZ
1583 

IZ
1591 

IZ
1412 

IZ
2307 

IZ
9261 

Режим регулирования по 
напряжению  понижающие повыш./пониж./инверт. понижающие повышающие  

Выходной ток, A  3 1.5 3 2 2 3 0.250 
мин.  6.0 4.5 3 4.75 6.5 4.75 4.75 1 Входное 

напряжение, В  макс.  40 23 32 23 23 4.5 

Выходное напряжение, В  
3.3/5/ 
12/15 

1.23-37 

3.3/5/12 
1.23-37 

28 (Vвх. = 12В)/ 
5 (Vвх. = 25В)/ 
-12 (Vвх.=5В) 

1.22 - 21 0.92 – 
16 

0.925 - 
20 

1.5/2.5/ 
3.3/5 

Частота генератора  (тип.), кГц  52 150 100 385 330 380 340 120 
Коэффициент заполнения (макс.), 
%  98 100 75 90 90 90 90 85 

Эффективность, %  75/77/88/88/77 73/80/90/73 87.7/83.7/62.2 95 95 95 95 75 
Ток потребления в режиме 
ожидания, мкА  80 150 2500 20 23 0.3 0.5 

мягкий старт     ● ●  
Особенности синхронное 

выпрямление      ●  

по току  ● ● ●  
по напряжению    ●  Защита  
от перегрева  ●  ● ● 

Диапазон рабочих температур 
(кристалл), °С  - 40 ÷ +125 -40 ÷ +85 0 ÷ +70 -40 ÷ +85 (-40 ÷ +125) - 25 ÷ +85 
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• Импульсные преобразователи напряжения  
Обозначение Прототип Функциональное обозначение Тип корпуса 

IL494N TL494IN ИМС управления широтно-импульсной модуляцией 2103Ю.16-D 

IL6083N1 
IL6083N-01 U6083B 

ШИМ-контроллер мощного МОП-транзистора  
для IL6083N рабочий цикл 18…100%, 
для IL6083N-01 рабочий цикл 10… 100% 

2101.8-А 

ILP223 TOP223Y AC-DC конвертор со встроенным мощным транзистором  ТО-220АВ/3 

ILP233 TOP233 AC-DC конвертор с дополнительными функциями и встроенным 
мощным транзистором  Б/к 

ILY266 TNY266 AC-DC конвертор со встроенным мощным транзистором  с 
рабочей частотой 132 кГц  Б/к 

1 – справочные данные на ИМС IL6083(N/N-01) приведены на стр. 39 
 Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• AC-DC конверторы (справочные данные)  
Характеристики, параметры ILP223 IZP233 IZY266 

автоматический перезапуск ● ● ● 
автоматически ●  ● ограничение 

выходного 
тока внешней настройкой  ●  

питание от сети (выпрямленное) ● ● ● 
мягкий старт   ● ● 
программир.  контроль входного напряжения   ● 

порог  срабат.  напряж. пит.  ●  подстройка 
(внешне) коэффициента заполнения  ●  
дистанционное управление  ●  
пропуск импульсов без нагрузки  ●  
Напряжение на входе Drain, В от 36 до 700 от 36 до 700 от 50 до 700 

по току ● ● ● 
по напряжению ● ● ● 
от перегрева ● ● ● 

 
 
Защита 

от обрыва обратной связи   ● 
Рабочая частота, кГц 100 132 132 
Ток потребления (макс.), мА 1.1 1.1 0.5 
Ток ограничения выходного транзистора, А 1.1 1.07 0.375 
Напряжение перезапуска (автомат. включ. стабилиз.), В 6.5 6.1 6.1 
Напряжение выключения питания, В 4.3 4.3 4.8 
Сопротивление выходного транзистора (открыт), Ом 15 15 24 
Коэффициент заполнения (макс.), % (> к.з.>вых. мощн.) 70 82 68 
Диапазон рабочих температур кристалла, °С - 40 ÷ + 125 
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ФИЛИАЛ «ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

• Аналого-цифровые преобразователи 
  

Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса  

IL7106N ICL7106 Преобразователь напряжения аналогового сигнала в цифровую 
форму для последующего отображения уровня сигнала на ЖКИ 2123.40-С 

IL7107N ICL7107 
Преобразователь напряжения аналогового сигнала в цифровую 
форму для последующего отображения уровня сигнала на 
светодиодном индикаторе 

2123.40-С 

• Аналого-цифровые преобразователи (справочные данные) 

Характеристики, параметры IL7106 IL7107 
Управление ЖКИ СИД 
Напряжение питания, В 15 

нулевые показания индикатора при нулевом напряжении 
определение полярности входного сигнала Особенности 

внутренний ИОН 
Ток потребления, мА 0,6 
Потребляемая мощность, мВт 6 
Уровень входного шума, мВ 15 
Входное сопротивление, Ом 1012 
Разрешение (± отсчетов) 2000 
Диапазон рабочих температур, °С 0 ÷ + 70 

• ИМС контроля напряжения питания 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса  
IL809/810LW 
IL809/810MW 
IL809/810TW 
IL809/810SW 
IL809/810RW 

STM809/810LW 
STM809/810MW 
STM809/810TW 
STM809/810SW 
STM809/810RW 

ИМС системного сброса при аварийной работе источника питания 
(для IL809 – Low «RESET») 
(для IL810 – High «RESET») 

SOT-23-3 

IN1232N 
IN1232D DS1232 ИМС контроля напряжения питания со встроенным сторожевым 

таймером 
2101.8-А 

4303Ю.8-А 
IN1705N 
IN1705D 

IN1705RN 
IN1705RD 

DS1705 
ИМС контроля напряжения питания со схемой мониторинга 
первичного источника  
(RN/RD – с прямым выходом) 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 
2101.8-А 

4303Ю.8-А 
IN1706N 
IN1706D 

IN1706SRN 
IN1706SRD 

DS1706S 
ИМС контроля напряжения питания со встроенным сторожевым 
таймером для низковольтных схем  
(SRN/SRD – с прямым выходом) 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 
2101.8-А 

4303Ю.8-А 
IN1708N 
IN1708D DS1708 ИМС контроля напряжения питания c прямым и инверсным 

сбросом 
2101.8-А 

4303Ю.8-А 
   

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• ИМС контроля напряжения питания (справочные данные)  
IN809/IN810 

Характеристики, параметры 

IN
1232 

IN
1705 

IN
1705R

 

IN
1706 

IN
1706SR

 

IN
1708 L M T S R 

Напряжение питания, В  4.5…5.5 1.2…5.5 1.2…5.5 1.2…5.5 1.2…5.5 
Ток потребления, мА  < 2 < 0.35 < 0.05 < 0.05 < 0.015 

4.5….4.74 
Напряжение формирования сигнала 
сброса «RESET», В  4.25….4.49 

4.5…4.75 2.85…3.0 4.25…4.5 

4.5…
4.75 

4.25...4.5 

3.0…
3.15 

2.85…
3.0 

2.55…
2.70 

Длительность сигнала сброса «RESET», мс 250 - 1000 100 - 285 130 - 285 130 - 285 140 - 280 
уровень сигнала сброса «RESET»  L, H L H L H L, H L/H 
сигнал сброса по фиксированному 
уровню напряжения питания  ● ● ● ●  

сигнал сброса при сбое источника 
питания  ● ● ● ●  

сигнал сброса от сторожевого 
таймера по его переполнению  ● ● ●   

сигнал сброса от внешней кнопки 
управления  ● ● ● ●  

сигнал прерывания при аварии 
первичного источника питания   ● ● ●  

 
 
 
 
 

Сигналы 
сброса 

сигнал удержания заданного уровня 
напряжения питания      ● 

Диапазон рабочих температур, °С  - 10 ÷ +70 - 40 ÷ +85 - 40 ÷ +85 
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ТТЛ КМОП  Обо-
значе-
ние 

 

Параметр К155 
(IN74) IN74LS КР1533 

(IN74ALS)
К561 

(IW4000A)
IW4000B IN74AC IN74ACT IN74VHC IN74VHCT IN74НС IN74НСТ IN74LV 

Ед. 
измере-
ния 

VCC 
(VDD) 

Диапазон напряже-
ния питания 

5±5% 5±5% 5±10% 3....15 3....18 2.....6 5±10% 2...5,5 5±5% 2....6 5±10% 1,2÷3,6 
1,0÷5,5 В 

ТА 
Температурный 
диапазон 

-10÷+70 0÷+70 -10÷+70 -45÷+85 -55÷-125 -45÷+85 -45÷+85 -40÷+85 -40÷+85 -55÷+125 -55÷+125 -40÷+125 °C 

VIH 
(мин) 

Входное напряже-
ние высокого  
уровня 

2 2 2 0,8xVDD 0,7xVDD 0,7xVcc 2 0,7xVcc 2 0,7xVcc 2 0,7xVcc 
В 

VIL 
(макс) 

Входное напряже-
ние низкого уровня 

0,8 0,8 0,8 0, 2xVDD 0,3xVDD 0,3xVcc 0,8 0,3xVcc 0,8 0,3xVcc 0,8 0,3xVcc 
В 

VОH 
(мин) 

Выходное напря-
жение высокого 
уровня 

2,4 2,7 2,7 VDD-1 VDD-0,05 Vcc-0,1 Vcc-0,1 3,8 3,8 Vcc-0,1 Vcc-0,1 Vcc-0,1 
Vcc-0,2 В 

VOL 
(макс) 

Выходное напря-
жение низкого 
уровня 

0,4 0,5 0,5 0,05 0,05 0,1 0,1 0,44 0,44 0,1 0,1 0,1 
0,2 В 

IIН 
Входной ток высо-
кого уровня 

40 20 20 +1 +0,1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 мкА 

IIL 
Входной ток 
низкого уровня 

-1600 -400 -200 -1 -0,1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 мкА 

Iон Выходной ток 
высокого уровня 

-0,4 -0,4 -0,4 -0,25 при 
Vo=4,5B, 
VDD=5,0B

-4,2 при 
Vo=2,5B 
VDD=5,0B

-24 при  
Vo= 

Vcc-0,8 

-24 при  
Vo= 

Vcc-0,8 

-8 -8 -4 при  
Vo= 

Vcc-0,8 

-4 при  
Vo= 

Vcc-0,8 

-8 
-16 мА 

IOL 
Выходной ток 
низкого уровня 

16 8 8 0,5 при 
Vo=0,5B 
VDD=5,0B

0,88 при 
Vo=0,4B 
VDD=5,0B

24 при  
Vo=0,4В 

24 при  
Vo=0,4В 

8 8 4 при 
Vo=0,4В 

4 при  
Vo=0,4В 

8 
16 мА 

DCM 
Запас помехо-
устойчивости 

0,4/0,4 0,3/0,7 0,3/0,7 1,0 при 
VDD=5B
1,0 при

VDD=10B

1,5 при
VDD=5B
3,0 при 

VDD=10B
4,0 при 

VDD=15B

1,25/1,25 0,7/2,4 1,25/1,25 0,7/2,4 1,25/1,25 0,7/2,4 0,8/0,8 

В 
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ТТЛ КМОП Обо-
значе- 
ние 

 

Параметр К155 
(IN74) IN74LS КР1533 

(IN74ALS)
К561 

(IW4000A)
IW4000B IN74AC IN74ACT IN74 

VHC 
IN74 

VHCT IN74НС IN74НСТ IN74LV 

Ед. 
изме-
рения 

 
IG Ток 

потребления 
на вентиль 

3,4 0,4 0,2 0,0004 0,0001 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 мА 

PG Потребляемая 
мощность на 
вентиль 

10 2 1 0,0025 0,0006 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,001 0,001 0,001 мВт 

ТР Время 
задержки 
распростра-
нения на 
вентиль 

10 7 5 40 при 
VDD=5B 
20 при 

VDD=10B 

40 при 
VDD=5B 
20 при 

VDD=10B 
15 при 

VDD=15B 

5 5 5,3 5,5 8 8 7 
10 

нс 

Fmax Тактовая 
частота 

35 
CL=15п

Ф 

40 
CL=15пФ 

45 
CL=50пФ 

5 при 
VDD=5B 
10 при 

VDD=10B 
CL=15пФ 

5 при 
VDD=5B 
10 при 

VDD=10B 
14 при 

VDD=15B 
CL=50пФ 

140 
CL=50пФ 

140 
CL=50пФ 

115 
CL=50пФ 

170 
CL=15пФ 

140 
CL=50пФ 

160 
CL=15пФ 

30 
CL=50пФ 

30 
CL=50пФ 

40 
CL=50пФ 

МГц 

СовместимостьVIL/VIH 
По входам 

ТТЛ ТТЛ ТТЛ КМОП КМОП КМОП ТТЛ, 
КМОП 

ТТЛ при 
Vo=3,3B, 
КМОП 

ТТЛ, 
КМОП 

КМОП ТТЛ, 
КМОП 

КМОП - 

VOL/VOH По выходам ТТЛ ТТЛ ТТЛ ТТЛ, 
КМОП 

ТТЛ, 
КМОП 

ТТЛ, 
КМОП 

ТТЛ, 
КМОП 

ТТЛ, 
КМОП 

ТТЛ ТТЛ, 
КМОП 

ТТЛ, 
КМОП 

ТТЛ, 
КМОП 

- 
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Параметр Степень ТТЛ КМОП Ед. 
Обозначение интеграции К155 

(IN74) IN74LS 
КР1533 

(IN74ALS)
К561 

(IW4000A)
IW4000B IN74AC IN74ACT

IN74 
VHC 

IN74 
VHCT IN74НС IN74НСТ IN74LV 

изме-
рения 

Тип. 
 

10  
CL=15пФ 
 

7  
CL=15пФ 
 
 

5 
 CL=50пФ 
 
 

80 при 
VDD=5B 
40 при 
VDD=10B 
CL=15пФ  
 

60 при 
VDD=5B 
25 при 
VDD=10B 
20 при 
VDD=15B 
CL =50пФ  

5 
CL=50пФ 
 

5 
CL =50пФ 
 

5,4  
CL =50пФ 
3,9 
CL =15пФ 
 

5,9  
CL =50пФ 
5,4 
CL =15пФ 
 

8 
CL =50пФ 
 

8 
 CL =50пФ 
 

7  
10  
CL =50пФ 
 нс 

Время задержки 
распространения 
сигнала при вы-
ключении/ вклю-
чении, tPLH/tPHL  

Низкая 

Макс 

22 
CL=15пФ 
 

15  
CL=15пФ 
 

11 
CL=50пФ 
 

120 при 
VDD =5B 
60 при 
VDD =10B 
CL=15пФ  
 

110 при 
VDD =5B  
60 при  
VDD =10B 
48 при 
VDD=15B 
CL =50пФ 

8,5  
CL =50пФ 

9,5 
CL =50пФ 

8,5 
CL =50пФ 
6,.5  
CL =15пФ 

8,5 
CL =50пФ 
7,5 
CL =15пФ 

22  
CL =50пФ 

28  
CL =50пФ  

11  
14  
CL =50пФ 

нс 

Тип. 

16  
CL =15пФ 

18  
CL=15пФ 

10  
CL =50пФ 

450 при  
VDD =5B  
150 при  
VDD =10B 
CL=15пФ 

180 при 
VDD =5B  
80 при 
VDD =10B 
65 при 
VDD =15B 
CL =50пФ 

5 
CL =50пФ 

6 
CL =50пФ 

6 
CL =50пФ 
4,9  
CL =15пФ 

8,5 
CL =50пФ 
7,7  
CL =15пФ 

20  
CL =50пФ 

20  
CL =50пФ 

15  
18  
CL =50пФ 

нс 

tPLH/tPHL  
(от тактового  
входа к выходу) 

Сред-
няя 

Макс 

38  
CL =15пФ 

27 
CL=15пФ 

26 
CL=50пФ 

650 при 
VDD =5B 
250 при  
VDD =10B 
CL=15пФ 

360 при 
VDD =5B  
160 при 
VDD =10B 
130 при 
VDD =15B 
CL =50пФ 

9,5 
CL =50пФ 

12 
CL =50пФ 

10,5  
CL =50пФ 
8,5  
C15пФ 

14,5  
CL =50пФ 
13,5  
CL=15пФ 

28  
CL =50пФ 

28  
CL =50пФ 

21  
23  
CL =50пФ 

нс 

Тип. 

25  
CL =15пФ 

25 
CL =15пФ 

13 
CL=50пФ 

150 при  
VDD =5B 
75 при  
VDD =10B 
CL =15пФ 

150 при 
VDD =5B  
65 при 
VDD =10B 
45 при 
VDD =15B 
CL =50пФ 

6 
CL =50пФ 

6 
CL =50пФ 

6,1  
CL =50пФ 
4,6  
CL=15пФ 

6,3  
CL =50пФ 
5,8  
CL=15пФ 

20 
CL =50пФ 

24 
CL =50пФ  

20  
25  
CL =50пФ  

нс 

tPLH/tPHL  
(от тактового  
входа к выходу) 

Триг-
гер 

Макс 

40  
CL =15пФ  

40 
CL =15пФ 

18  
CL=50пФ 

400 при 
 VDD =5B 
150 при  
VDD =10B 
CL =15пФ 

300 при 
VDD=5B 
130 при 
VDD=10B 
90 при  
VDD =15B 
CL =50пФ 

10  
CL =50пФ 

11,5 
CL =50пФ 

10,5  
CL =50пФ 
 8,5 
 CL=15пФ 

10,0  
CL =50пФ 
 9,0 
 CL=15пФ 

30  
CL =50пФ 

36  
CL =50пФ 

30 
35  
CL =50пФ 

нс 
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• КМОП  
Серии IN74АCXXXN, IN74АCXXXD(DW) - Прототипы MC74АCXXXN, MC74АCXXXD(DW) 
Диапазон рабочих температур -45÷+85°С. Напряжение питания 2,0÷6,0 В. 
Допустимое значение потенциала статического электричества 1500 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74AC00D 4306.14-А 
IN74AC00N Четыре логических элемента “2И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74AC02D 4306.14-А 
IN74AC02N Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ" 2102Ю.14-В 
IN74AC04D 4306.14-А 
IN74AC04N Шесть инверторов 2102Ю.14-В 
IN74AC05D 4306.14-А 
IN74AC05N Шесть инверторов с открытым стоком 2102Ю.14-В 
IN74AC08D 4306.14-А 
IN74AC08N Четыре логических элементa “2И” 2102Ю.14-В 
IN74AC10D 4306.14-А 
IN74AC10N Три логических элемента “3И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74AC11D 4306.14-А 
IN74AC11N Три логических элемента “3И” 2102Ю.14-В 
IN74AC14D 4306.14-А 
IN74AC14N Шесть триггеров Шмитта-инверторов 2102Ю.14-В 
IN74AC20D 4306.14-А 
IN74AC20N Два логических элемента “4И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74AC21D 4306.14-А 
IN74AC21N Два логических элемента “4И” 2102Ю.14-В 
IN74AC27D 4306.14-А 
IN74AC27N Три логических элемента “3ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74AC32D 4306.14-А 
IN74AC32N Четыре логических элемента “2ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IN74AC34D 4306.14-А 
IN74AC34N Шесть повторителей 2102Ю.14-В 
IN74AC74D 4306.14-А 
IN74AC74N Два D-триггера с установкой и сбросом 2102Ю.14-В 
IN74AC86D 4306.14-А 
IN74AC86N Четыре двухвходовых логических элементов “Исключающее ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IN74AC109D 4307.16-А 
IN74AC109N Два J-K триггера с управлением положительным фронтом тактового сигнала 2103Ю.16-D 
IN74AC112D 4307.16-А 
IN74AC112N Два J-K триггера 2103Ю.16-D 
IN74AC125D 4306.14-А 
IN74AC125N Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 2102Ю.14-В 
IN74AC132D 4306.14-А 
IN74AC132N Четыре двухвходовых триггера Шмитта 2102Ю.14-В 
IN74AC138D 4307.16-А 
IN74AC138N Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74AC139D 4307.16-А 
IN74AC139N Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74AC151D 4307.16-А 
IN74AC151N Селектор-мультиплексор 8-1 со стробированием 2103Ю.16-D 
IN74AC153D 4307.16-А 
IN74AC153N Два селектора-мультиплексора 4-1 2103Ю.16-D 
IN74AC157D 4307.16-А 
IN74AC157N Четыре селектора-мультиплексора 2-1 2103Ю.16-D 
IN74AC158D 4307.16-А 
IN74AC158N Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74AC161D 4307.16-А 
IN74AC161N 

Четырeхразрядный двоичный счeтчик с асинхронной установкой в состояние 
 “Логический 0” 2103Ю.16-D 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• КМОП 
Серии IN74АCXXXN, IN74АCXXXD(DW) - Прототипы MC74АCXXXN, MC74АCXXXD(DW) 
(продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74AC163D 4307.16-А 
IN74AC163N 

Четырeхразрядный двоичный счeтчик с синхронной установкой в состояние 
 “Логический 0” 2103Ю.16-D 

IN74AC164D 4306.14-А 
IN74AC164N Восьмиразрядный последовательный сдвиговый регистр с параллельными выходами 2102Ю.14-В 
IN74AC174D 4307.16-А 
IN74AC174N Шесть D-триггеров 2103Ю.16-D 
IN74AC175D 4307.16-А 
IN74AC175N Четыре D-триггера с общими входами управления и сброса 2103Ю.16-D 
IN74AC192D 4307.16-А 
IN74AC192N Четырeхразрядный двоично-десятичный реверсивный счeтчик 2103Ю.16-D 
IN74AC193N 2103Ю.16-D 
IN74AC193D Четырeхразрядный двоичный реверсивный счeтчик 4307.16-А 

IN74AC240DW 4321.20-В 
IN74AC240N Два четырeхразрядных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74AC241DW 4321.20-В 
IN74AC241N Два четырeхразрядных формирователя с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74AC244DW 4321.20-В 
IN74AC244N Два четырeхразрядных формирователя с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74AC245DW 4321.20-В 
IN74AC245N Восьмиразрядный двунаправленный приeмoпередатчик с выходами на три состояния 2140.20-В 
IN74AC251D 4307.16-А 
IN74AC251N Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
IN74AC253D 4307.16-А 
IN74AC253N Два селектора-мультиплексора 4-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
IN74AC257D 4307.16-А 
IN74AC257N Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
IN74AC258D 4307.16-А 
IN74AC258N Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями и инверсией на выходе 2103Ю.16-D 

IN74AC273DW 4321.20-В 
IN74AC273N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
 данных, с входом установки 2140.20-В 

IN74AC299DW 4321.20-В 
IN74AC299N 

Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-
выводом информации и асинхронным сбросом 2140.20-В 

IN74AC323DW 4321.20-В 
IN74AC323N 

Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-
выводом информации и синхронным сбросом 2140.20-В 

IN74AC373DW 4321.20-В 
IN74AC373N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных с выходом на три состояния 2140.20-В 

IN74AC374DW 4321.20-В 
IN74AC374N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных с выходом на три состояния 2140.20-В 

IN74AC533DW 4321.20-В 
IN74AC533N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями и инверсией на выводе 2140.20-В 

IN74AC534DW 4321.20-В 
IN74AC534N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74AC563DW 4321.20-В 
IN74AC563N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74AC564DW 4321.20-В 
IN74AC564N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74AC573DW 4321.20-В 
IN74AC573N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74AC574DW 4321.20-В 
IN74AC574N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе  2140.20-В 

IN74AC620DW 4321.20-В 
IN74AC620N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмoпередатчик с раздельным управлением с 
тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74AC623DW 4321.20-В 
IN74AC623N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с раздельным управлением с 
тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• КМОП  
Серии IN74АCXXXN, IN74АCXXXD(DW) - Прототипы MC74АCXXXN, MC74АCXXXD(DW) 
 (продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74AC640DW 4321.20-В 
IN74AC640N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с тремя состояниями и 
инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74AC643DW 4321.20-В 
IN74AC643N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с тремя состояниями на 
выходе 2140.20-В 

IN74AC651DW 4322.24-А 
IN74AC651N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с регистром, с тремя 
состояниями и инверсией на выходе 2142.24-А 

IN74AC652DW 4322.24-А 
IN74AC652N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмoпередатчик с регистром, с тремя 
состояниями на выходе 2142.24-А 

IN74AC810D 4306.14-А 
IN74AC810N 

Четыре двухвходовых логических элемента “Исключающее ИЛИ” с инверсией 
информации 2102.14-В 

IN74AC4006D 4306.14-А 
IN74AC4006N Восемнадцатиразрядный регистр сдвига, управляемый отрицательным фронтом 2102Ю.14-В 
IN74AC4015D 4307.16-А 
IN74AC4015N 

Два четырeхразрядных сдвиговых регистра с последовательным вводом, 
параллельным выводом информации 2103Ю.16-D 

IN74AC4035D 4307.16-А 
IN74AC4035N Четырeхразрядный последовательно-параллельный регистр с асинхронным сбросом 2103Ю.16-D 
IN74AC4520D 4307.16-А 
IN74AC4520N Два четырeхразрядных двоичных счeтчика 2103Ю.16-D 

 
 
• КМОП 
Серии IN74АCTXXXN, IN74АCTXXXD(DW) -  
Прототипы MC74АCТXXXN, MC74АCТXXXD(DW)  
Диапазон рабочих температур -45÷+85°С. Напряжение питания 5,0 В ±10%. 
Допустимое значение потенциала статического электричества 1500 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74ACT00D 4306.14-А 
IN74ACT00N Четыре логических элементa “2И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74ACT02D 4306.14-А 
IN74ACT02N Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74ACT04D 4306.14-А 
IN74ACT04N Шесть инверторов 2102Ю.14-В 
IN74ACT05D 4306.14-А 
IN74ACT05N Шесть инверторов с открытым стоком 2102Ю.14-В 
IN74ACT08D 4306.14-А 
IN74ACT08N Четыре логических элементa“2И” 2102Ю.14-В 
IN74ACT10D 4306.14-А 
IN74ACT10N Три логических элемента “3И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74ACT11D 4306.14-А 
IN74ACT11N Три логических элемента “3И” 2102Ю.14-В 
IN74ACT14D 4306.14-А 
IN74ACT14N Шесть триггеров Шмитта-инверторов 2102Ю.14-В 
IN74ACT20D 4306.14-А 
IN74ACT20N Два логических элемента “4И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74ACT21D 4306.14-А 
IN74ACT21N Два логических элемента “4И” 2102Ю.14-В 
IN74ACT27D 4306.14-А 
IN74ACT27N Три логических элемента “3И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74ACT32D 4306.14-А 
IN74ACT32N Четыре логических элемента “2ИЛИ” 2102Ю.14-В 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• КМОП 
Серии IN74АCTXXXN, IN74АCTXXXD(DW) -  
Прототипы MC74АCТXXXN, MC74АCТXXXD(DW)  (продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74ACT34D 4306.14-А 
IN74ACT34N Шесть повторителей 2102Ю.14-В 
IN74ACT74D 4306.14-А 
IN74ACT74N Два D-триггера с установкой и сбросом 2102Ю.14-В 
IN74ACT86D 4306.14-А 
IN74ACT86N Четыре двухвходовых логических элементов “Исключающее ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IN74ACT109D 4307.16-А 
IN74ACT109N Два J-K триггера с управлением положительным фронтом тактового сигнала 2103Ю.16-D 
IN74ACT112D 4307.16-А 
IN74ACT112N Два J-K триггера 2103Ю.16-D 
IN74ACT125D 4306.14-А 
IN74ACT125N Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 2102Ю.14-В 
IN74ACT132D 4306.14-А 
IN74ACT132N Четыре двухвходовых триггера Шмитта 2102Ю.14-В 
IN74ACT138D 4307.16-А 
IN74ACT138N Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74ACT139D 4307.16-А 
IN74ACT139N Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74ACT151D 4307.16-А 
IN74ACT151N Селектор-мультиплексор 8-1 со стробированием 2103Ю.16-D 
IN74ACT153D 4307.16-А 
IN74ACT153N Два селектора-мультиплексора 4-1 2103Ю.16-D 
IN74ACT157D 4307.16-А 
IN74ACT157N Четыре селектора-мультиплексора 2-1 2103Ю.16-D 
IN74ACT158D 4307.16-А 
IN74ACT158N Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74ACT161D 4307.16-А 
IN74ACT161N 

Четырехразрядный двоичный счетчик с асинхронной установкой в состояние 
 “Логический 0” 2103Ю.16-D 

IN74ACT163D 4307.16-А 
IN74ACT163N 

Четырeхразрядный двоичный счeтчик с синхронной установкой в состояние  
“ Логический 0” 2103Ю.16-D 

IN74ACT164D 4306.14-А 
IN74ACT164N Восьмиразрядный последовательный сдвиговый регистр с параллельными выходами 2102Ю.14-В 
IN74ACT174D 4307.16-А 
IN74ACT174N Шесть D-триггеров 2103Ю.16-D 
IN74ACT175D 4307.16-А 
IN74ACT175N Четыре D-триггера с общими входами управления и сброса 2103Ю.16-D 
IN74ACT192D 4307.16-А 
IN74ACT192N Четырeхразрядный двоично-десятичный реверсивный счeтчик 2103Ю.16-D 
IN74ACT193D 4307.16-А 
IN74ACT193N Четырeхразрядный двоичный реверсивный счeтчик 2103Ю.16-D 

IN74ACT240DW 4321.20-В 
IN74ACT240N Два четырeхразрядных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74ACT241DW 4321.20-В 
IN74ACT241N Два четырeхразрядных формирователя с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74ACT244DW 4321.20-В 
IN74ACT244N Два четырeхразрядных формирователя с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74ACT245DW 4321.20-В 
IN74ACT245N Восьмиразрядный двунаправленный приeмопередатчик с выходами на три состояния 2140.20-В 
IN74ACT251D 4307.16-А 
IN74ACT251N Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
IN74ACT253D 4307.16-А 
IN74ACT253N Два селектора-мультиплексора 4-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
IN74ACT257D 4307.16-А 
IN74ACT257N Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
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• КМОП 
Серии IN74АCTXXXN, IN74АCTXXXD(DW) - Прототипы MC74АCТXXXN, 
MC74АCТXXXD(DW)  (продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74ACT258D 4307.16-А 
IN74ACT258N Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями и инверсией на выходе 2103Ю.16-D 

IN74ACT273DW 4321.20-В 
IN74ACT273N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с входом установки 2140.20-В 

IN74ACT299DW 4321.20-В 
IN74ACT299N 

Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-
выводом информации и асинхронным сбросом 2140.20-В 

IN74ACT323DW 4321.20-В 
IN74ACT323N 

Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-
выводом информации и синхронным сбросом 2140.20-В 

IN74ACT373DW 4321.20-В 
IN74ACT373N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных с выходом на три состояния 2140.20-В 

IN74ACT374DW 4321.20-В 
IN74ACT374N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных с выходом на три состояния 2140.20-В 

IN74ACT533DW 4321.20-В 
IN74ACT533N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями и инверсией на выводе 2140.20-В 

IN74ACT534DW 4321.20-В 
IN74ACT534N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74ACT563DW 4321.20-В 
IN74ACT563N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями и инверсией на выходе. 2140.20-В 

IN74ACT564DW 4321.20-В 
IN74ACT564N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74ACT573DW 4321.20-В 
IN74ACT573N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74ACT574DW 4321.20-В 
IN74ACT574N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74ACT620DW 4321.20-В 
IN74ACT620N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с раздельным управлением с 
тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74ACT623DW 4321.20-В 
IN74ACT623N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с раздельным управлением с 
тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74ACT640DW 4321.20-В 
IN74ACT640N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с тремя состояниями и 
инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74ACT643DW 4321.20-В 
IN74ACT643N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с тремя состояниями на 
выходе 2140.20-В 

IN74ACT651DW 4322.24-А 
IN74ACT651N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с регистром, с тремя 
состояниями и инверсией на выходе 2142Ю.24-А 

IN74ACT652DW 4322.24-А 
IN74ACT652N 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с регистром, с тремя 
состояниями на выходе 2142Ю.24-А 

IN74ACT810D 4306.14-А 
IN74ACT810N 

Четыре двухвходовых логических элемента “Исключающее ИЛИ” с инверсией 
информации 2102Ю.14-В 

IN74ACT4006D 4306.14-А 
IN74ACT4006N Восемнадцатиразрядный регистр сдвига, управляемый отрицательным фронтом 2102Ю.14-В 
IN74ACT4015D 4307.16-А 
IN74ACT4015N 

Два четырехразрядных сдвиговых регистра с последовательным вводом, 
параллельным выводом информации 2103Ю.16-D 

IN74ACT4035D 4307.16-А 
IN74ACT4035N Четырехразрядный последовательно-параллельный регистр с асинхронным сбросом 2103Ю.16-D 
IN74ACT4520D 4307.16-А 
IN74ACT4520N Два четырeхразрядных двоичных счeтчика 2103Ю.16-D 
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• КМОП 
Серии  IN74HCXXXN, IN74HCXXXD(DW) - Прототипы MC74HCXXXN, MC74HCXXXD(DW) 
Диапазон рабочих температур -55÷+125°С. Напряжение питания 2,0÷6,0 В. 
Допустимое значение потенциала статического электричества 1500 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74HC00AD 4306.14-А 
IN74HC00AN Четыре логических элемента “2И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HC02AD 4306.14-А 
IN74HC02AN Четыре логических элемента “"2ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HC03AD 4306.14-А 
IN74HC03AN Четыре логических элемента ”2И-НЕ” с открытыми стоками 2102Ю.14-В 
IN74HC04AD 4306.14-А 
IN74HC04AN Шесть логических элементов “НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HC05AD 4306.14-А 
IN74HC05AN Шесть инверторов с открытыми стоками 2102Ю.14-В 
IN74HC08AD 4306.14-А 
IN74HC08AN Четыре логических элемента “2И” 2102Ю.14-В 
IN74HC10AD 4306.14-А 
IN74HC10AN Три логических элемента “3И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HC11AD 4306.14-А 
IN74HC11AN Три логических элемента “3И” 2102Ю.14-В 
IN74HC14AD 4306.14-А 
IN74HC14AN Шесть триггеров Шмитта-инверторов 2102Ю.14-В 
IN74HC20AD 4306.14-А 
IN74HC20AN Два логических элемента “4И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HC21AD 4306.14-А 
IN74HC21AN Два логических элемента “4И” 2102Ю.14-В 
IN74HC22AD 4306.14-А 
IN74HC22AN Два логических элемента “4И-НЕ” с открытым стоком 2102Ю.14-В 
IN74HC27AD 4306.14-А 
IN74HC27AN Три логических элемента “3ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HC30AD 4306.14-А 
IN74HC30AN Логический элемент “8И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HC32AD 4306.14-А 
IN74HC32AN Четыре логических элемента “2ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IN74HC74AD 4306.14-А 
IN74HC74AN Два D-триггера с установкой и сбросом 2102Ю.14-В 
IN74HC75AD 4307.16-А 
IN74HC75AN Два D-триггера с прямыми и инверсными выходами 2103Ю.16-D 
IN74HC86AD 4306.14-А 
IN74HC86AN Четыре двухвходовых логических элемента “Исключающее ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IN74HC109AD 4307.16-А 
IN74HC109AN Два J-K триггера 2103Ю.16-D 
IN74HC112AD 4307.16-А 
IN74HC112AN Два J-K триггера 2103Ю.16-D 
IN74HC123AD 4307.16-А 
IN74HC123AN Два моностабильных мультивибратора с повторным запуском и сбросом 2103Ю.16-D 
IN74HC125AD 4306.14-А 
IN74HC125AN Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 2102Ю.14-В 
IN74HC132AD 4306.14-А 
IN74HC132AN Четыре двухвходовых триггера Шмитта 2102Ю.14-В 
IN74HC138AD 4307.16-А 
IN74HC138AN Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74HC139AD 4307.16-А 
IN74HC139AN Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
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• КМОП 
Серии  IN74HCXXXN, IN74HCXXXD(DW)  - Прототипы MC74HCXXXN, MC74HCXXXD(DW) 
(продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74HC151AD 4307.16-А 
IN74HC151AN Селектор-мультиплексор 8-1 со стробированием 2103Ю.16-D 
IN74HC153AD 4307.16-А 
IN74HC153AN Два селектора-мультиплексора 4-1 2103Ю.16-D 

IN74HC154ADW 4322.24-А 
IN74HC154AN Дешифратор-демультиплексор 4-16 с инверсией на выходе 2142Ю.24-А 
IN74HC155AD 4307.16-А 
IN74HC155AN Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4 2103Ю.16-D 
IN74HC157AD 4307.16-А 
IN74HC157AN Четыре селектора-мультиплексора 2-1 2103Ю.16-D 
IN74HC158AD 4307.16-А 
IN74HC158AN Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74HC161AD 4307.16-А 
IN74HC161AN 

Четырехразрядный двоичный счетчик с асинхронной установкой в состояние 
“Логический 0” 2103Ю.16-D 

IN74HC163AD 4307.16-А 
IN74HC163AN 

Четырехразрядный двоичный счетчик с синхронной установкой в состояние 
“Логический 0” 2103Ю.16-D 

IN74HC164AD 4306.14-А 
IN74HC164AN Восьмиразрядный последовательный сдвиговый регистр с параллельными выходами 2102Ю.14-В 
IN74HC165AD 4307.16-А 
IN74HC165AN 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным и параллельным вводом, 
последовательным выводом информации, со сбросом 2103Ю.16-D 

IN74HC166AD 4307.16-А 
IN74HC166AN 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным и параллельным вводом, 
последовательным выводом информации 2103Ю.16-D 

IN74HC174AD 4307.16-А 
IN74HC174AN Шесть D-триггеров 2103Ю.16-D 
IN74HC175AD 4307.16-А 
IN74HC175AN Четыре D-триггера с общими входами управления и сбросa 2103Ю.16-D 
IN74HC192AD 4307.16-А 
IN74HC192AN Четырeхразрядный двоично-десятичный реверсивный счeтчик 2103Ю.16-D 
IN74HC193AD 4307.16-А 
IN74HC193AN Четырeхразрядный двоичный реверсивный счeтчик 2103Ю.16-D 
IN74HC221AD 4307.16-А 
IN74HC221AN Два нeперезапускаемых моностабильных мультивибратора со сбросом 2103Ю.16-D 

IN74HC240ADW 4321.20-В 
IN74HC240AN Два четырeхканальных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74HC244ADW 4321.20-В 
IN74HC244AN Два четырeхканальных формирователя с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HC245ADW 4321.20-В 
IN74HC245AN 

Восьмиканальный двунаправленный приeмопередатчик с тремя состояниями на 
выходе 2140.20-В 

IN74HC251AD 4307.16-А 
IN74HC251AN Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
IN74HC253AD 4307.16-А 
IN74HC253AN Два селектора-мультиплексора 4-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
IN74HC257AD 4307.16-А 
IN74HC257AN Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
IN74HC258AD 4307.16-А 
IN74HC258AN Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями и инверсией на выходе 2103Ю.16-D 

IN74HC273ADW 4321.20-В 
IN74HC273AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с входом установки 2140.20-В 

IN74HC279AD 4307.16-А 
IN74HC279AN Четыре R-S триггера 2103Ю.16-D 
IN74HC283AD 4307.16-А 
IN74HC283AN Четырехзначный двоичный сумматор с ускоренным переносом 2103Ю.16-D 
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• КМОП    
Серии  IN74HCXXXN, IN74HCXXXD(DW)  -  
Прототипы MC74HCXXXN, MC74HCXXXD(DW) (продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
корпуса 

IN74HC299ADW 4321.20-В 

IN74HC299AN 

Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-
выводом, последовательным вводом информации и асинхронным сбросом, с тремя  
состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HC323ADW 4321.20-В 

IN74HC323AN 

Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-
выводом, последовательным вводом информации и синхронным сбросом, с тремя 
состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HC365AD 4307.16-А 
IN74HC365AN Шесть буферных элементов с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 
IN74HC367AD 4307.16-А 
IN74HC367AN 

Шесть буферных элементов с раздельными двухбитными и четырeхбитными 
секциями и тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 

IN74HC373ADW 4321.20-В 
IN74HC373AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HC374ADW 4321.20-В 
IN74HC374AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HC393AD 4306.14-А 
IN74HC393AN 

Два четырeхразрядных двоичных счeтчика с индивидуальной синхронизацией и 
сбросом 2102Ю.14-В 

IN74HC533ADW 4321.20-В 
IN74HC533AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74HC534ADW 4321.20-В 
IN74HC534AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74HC573ADW 4321.20-В 
IN74HC573AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HC574ADW 4321.20-В 
IN74HC574AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HC595AD 4307.16-А 

IN74HC595AN 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным вводом, последовательным 
или параллельным выводом информации, с триггером-защелкой и тремя состояниями 
на выходе 2103Ю.16-D 

IN74HC597AD 4307.16-А 
IN74HC597AN 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным или параллельным вводом 
и последовательным  выводом информации, с триггером-защелкой  на входе 2103Ю.16-D 

IN74HC620ADW 4321.20-В 
IN74HC620AN 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя состояниями и 
инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74HC623ADW 4321.20-В 
IN74HC623AN 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя состояниями  
на выходе 2140.20-В 

IN74HC640ADW 4321.20-В 
IN74HC640AN 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя состояниями и 
инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74HC651AD 4322.24-А 
IN74HC651AN 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с регистром, с тремя 
состояниями и инверсией на выходе 2142.24-А 

IN74HC652ADW 4322.24-А 
IN74HC652AN 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с регистром, с тремя 
состояниями на выходе 2142.24-А 

IN74HC874ADW 4322.24-А 
IN74HC874AN 

Два четырехразрядных регистра с параллельными входами и выходами, с 
асинхронным сбросом и выходами на три состояния 2142.24-А 

IN74HC4015AD 4307.16-А 
IN74HC4015AN 

Два четырeхразрядных сдвиговых регистра с последовательным вводом, 
параллельным выводом информации 2103Ю.16-D 

IN74HC4046AD 4307.16-А 
IN74HC4046AN Устройство фазовой подстройки частоты 2103Ю.16-D 
IN74HC4051AD 4307.16-А 
IN74HC4051AN Восьмиканальный мультиплексор/демультиплексор 2103Ю.16-D 
IN74HC4052AD 4307.16-А 
IN74HC4052AN Двойной четырeхканальный мультиплексор/демультиплексор 2103Ю.16-D 
IN74HC4053AD 4307.16-А 
IN74HC4053AN Тройной двухканальный мультиплексор/демультиплексор 2103Ю.16-D 
IN74HC4094AD 4307.16-А 
IN74HC4094AN 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным вводом, последовательным 
и параллельным выводом информации 2103Ю.16-D 
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• КМОП 
Серии IN74HCТXXXN, IN74HCТXXXD(DW) -  
Прототипы MC74HCTXXXN, MC74HCTXXXD(DW) 
Диапазон рабочих температур -55÷+125°С. Напряжение питания 5,0 В ±10%. 
Допустимое значение потенциала статического электричества 1500 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74HCT00AD 4306.14-А 
IN74HCT00AN Четыре логических элемента “2И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HCT02AD 4306.14-А 
IN74HCT02AN Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HCT04AD 4306.14-А 
IN74HCT04AN Шесть логических элементов “НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HCT08AD 4306.14-А 
IN74HCT08AN Четыре логических элемента “2И” 2102Ю.14-В 
IN74HCT10AD 4306.14-А 
IN74HCT10AN Три логических элемента “3И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HCT14AD 4306.14-А 
IN74HCT14AN Шесть триггеров Шмитта-инверторов 2102Ю.14-В 
IN74HCT20AD 4306.14-А 
IN74HCT20AN Два логических элемента “4И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HCT27AD 4306.14-А 
IN74HCT27AN Три логических элемента “3ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HCT30AD 4306.14-А 
IN74HCT30AN Логический элемент “8И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74HCT32AD 4306.14-А 
IN74HCT32AN Четыре логических элемента “2ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IN74HCT74AD 4306.14-А 
IN74HCT74AN Два D-триггера с установкой и сбросом 2102Ю.14-В 
IN74HCT85AD 4307.16-А 
IN74HCT85AN Схема сравнения двух четырехзначных чисел 2103Ю.16-D 
IN74HCT86AD 4306.14-А 
IN74HCT86AN Четыре двухвходовых логических элемента “Исключающее ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IN74HCT125AD 4306.14-А 
IN74HCT125AN Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 2102Ю.14-В 
IN74HCT126AD 4306.14-А 
IN74HCT126AN Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 2102Ю.14-В 
IN74HCT132AD 4306.14-А 
IN74HCT132AN Четыре двухвходовых триггера Шмитта 2102Ю.14-В 
IN74HCT138AD 4307.16-А 
IN74HCT138AN Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74HCT139AD 4307.16-А 
IN74HCT139AN Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74HCT151AD 4307.16-А 
IN74HCT151AN Селектор-мультиплексор 8-1 со стробированием 2103Ю.16-D 
IN74HCT153AD 4307.16-А 
IN74HCT153AN Два селектора-мультиплексора 4-1 2103Ю.16-D 
IN74HCT155AD 4307.16-А 
IN74HCT155AN Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4 2103Ю.16-D 
IN74HCT157AD 4307.16-А 
IN74HCT157AN Четыре селектора-мультиплексора 2-1 2103Ю.16-D 
IN74HCT163AD 4307.16-А 
IN74HCT163AN 

Четырехразрядный двоичный счетчик с синхронной установкой в состояние  
“Логический 0” 2103Ю.16-D 

IN74HCT164AD 4306.14-А 
IN74HCT164AN Восьмиразрядный последовательный сдвиговый регистр с параллельными выходами 2102Ю.14-В 
IN74HCT165AD 4307.16-А 
IN74HCT165AN 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным и параллельным вводом, 
последовательным выводом информации, со сбросом 2103Ю.16-D 

IN74HCT174AD 4307.16-А 
IN74HCT174AN Шесть D-триггеров 2103Ю.16-D 
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• КМОП 
Серии IN74HCТXXXN, IN74HCТXXXD(DW) -  
Прототипы MC74HCTXXXN, MC74HCTXXXD(DW) (продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74HCT240ADW 4321.20-В 
IN74HCT240AN Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74HCT241ADW 4321.20-В 
IN74HCT241AN Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HCT244ADW 4321.20-В 
IN74HCT244AN Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HCT245ADW 4321.20-В 
IN74HCT245AN 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя состояниями 
на выходе 2140.20-В 

IN74HCT251AD 4307.16-А 
IN74HCT251AN Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе 2103Ю.16-D 

IN74HCT273ADW 4321.20-В 
IN74HCT273AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с входом установки 2140.20-В 

IN74HCT283AD 4307.16-А 
IN74HCT283AN Четырехзначный двоичный сумматор с ускоренным переносом 2103Ю.16-D 

IN74HCT299ADW 4321.20-В 

IN74HCT299AN 

Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-
выводом, последовательным вводом информации и асинхронным сбросом, с тремя 
состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HCT323ADW 4321.20-В 

IN74HCT323AN 

Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с параллельным вводом-
выводом, последовательным вводом информации и синхронным сбросом, с тремя 
состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HCT373ADW 4321.20-В 
IN74HCT373AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HCT374ADW 4321.20-В 
IN74HCT374AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HCT573ADW 4321.20-В 
IN74HCT573AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HCT574ADW 4321.20-В 
IN74HCT574AN 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74HCT620ADW 4321.20-В 
IN74HCT620AN 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя состояниями и 
инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74HCT623ADW 4321.20-В 
IN74HCT623AN 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя состояниями на 
выходе 2140.20-В 

IN74HCT640ADW 4321.20-В 
IN74HCT640AN 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя состояниями и 
инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74HCT874ADW 4322.24-А 
IN74HCT874AN 

Два четырехразрядных регистра с параллельными входами и выходами, с 
асинхронным сбросом и выходами на три состояния. 2142.24-А 
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• КМОП    
Серии IN74VHCXXXD(DW)  
Диапазон рабочих температур -40÷+85°С. Напряжение питания 2,0÷5,5 В. 
Допустимое значение потенциала статического электричества 2000 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74VHC00D Четыре логических элемента “2И-НЕ” 4306.14-А 
IN74VHC02D Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” 4306.14-А 
IN74VHC08D Четыре логических элемента “2И” 4306.14-А 
IN74VHC32D Четыре логических элемента “2ИЛИ” 4306.14-А 
IN74VHC74D Два D-триггера с установкой и сбросом 4306.14-А 
IN74VHC125D Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 4306.14-А 
IN74VHC126D Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 4306.14-А 

IN74VHC240DW Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе 4321.20-В 
IN74VHC241DW Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 
IN74VHC244DW Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 

IN74VHC373DW Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 

IN74VHC374DW Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 

• КМОП 
Серии IN74VHCTXXXD(DW)  
Диапазон рабочих температур -40÷+85°С. Напряжение питания 4,5÷5,5 В. 
Допустимое значение потенциала статического электричества 2000 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74VHCT00D Четыре логических элемента “2И-НЕ” 4306.14-А 
IN74VHCT02D Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” 4306.14-А 
IN74VHCT08D Четыре логических элемента “2И” 4306.14-А 
IN74VHCT32D Четыре логических элемента “2ИЛИ” 4306.14-А 
IN74VHCT74D Два D-триггера с установкой и сбросом 4306.14-А 
IN74VHCT125D Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 4306.14-А 
IN74VHCT126D Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 4306.14-А 

IN74VHCT240DW Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе 4321.20-В 
IN74VHCT241DW Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 
IN74VHCT244DW Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 

IN74VHCT373DW Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 

IN74VHCT374DW Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 
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• Низковольтная КМОП 
Серии IN74LVXXXN, D(DW)  
Диапазон рабочих температур -40÷+125°С.  Напряжение питания 1,2÷3,6 В. 
Допустимое значение потенциала статического электричества 2000 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74LV00D 4306.14-А 
IN74LV00N Четыре логических элемента “2И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74LV02D 4306.14-А 
IN74LV02N Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74LV04D 4306.14-А 
IN74LV04N Шесть логических элементов “НЕ” 2102Ю.14-В 
IN74LV08D 4306.14-А 
IN74LV08N Четыре логических элемента “2И” 2102Ю.14-В 
IN74LV14D 4306.14-А 
IN74LV14N Шесть триггеров Шмитта – инверторов 2102Ю.14-В 
IN74LV32D 4306.14-А 
IN74LV32N Четыре логических элемента "2ИЛИ" 2102Ю.14-В 
IN74LV74D 4306.14-А 
IN74LV74N Два D-триггера с установкой и сбросом 2102Ю.14-В 
IN74LV86D 4306.14-А 
IN74LV86N Четыре логических элемента “Исключающее ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IN74LV138D 4307.16-А 
IN74LV138N Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74LV139D 4307.16-А 
IN74LV139N Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе 2103Ю.16-D 
IN74LV164D 4306.14-А 
IN74LV164N 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательными входами и параллельным 
выходом со сбросом 2102Ю.14-В 

IN74LV174D 4307.16-А 
IN74LV174N Шесть D-триггеров 2103Ю.16-D 

IN74LV240DW 4321.20-В 
IN74LV240N Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74LV241DW 4321.20-В 
IN74LV241N Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74LV244DW 4321.20-В 
IN74LV244N Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74LV245DW 4321.20-В 
IN74LV245N Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с выходами на три состояния 2140.20-В 

IN74LV273DW 4321.20-В 
IN74LV273N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту с параллельным вводом-выводом 
данных, с входом установки 2140.20-В 

IN74LV373DW 4321.20-В 
IN74LV373N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74LV374DW 4321.20-В 
IN74LV374N 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту с параллельным вводом-выводом 
данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74LV573DW 4321.20-В 
IN74LV573N 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр, управляемый по уровню, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74LV574DW 4321.20-В 
IN74LV574N 

Восьмиразрядный сдвиговый регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 

IN74LV620DW 4321.20-В 
IN74LV620N 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с выходами на три состояния 
и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74LV623DW 4321.20-В 
IN74LV623N Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с выходами на три состояния 2140.20-В 

IN74LV640DW 4321.20-В 
IN74LV640N 

Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с выходами на три состояния 
и инверсией на выходе 2140.20-В 

IN74LVU04D 4306.14-А 
IN74LVU04N Шесть логических элементов “НЕ” 2102Ю.14-В 
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• КМОП 
Серии К561 – Прототипы СD4000AN 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип  
корпуса 

К561ИД1 СD4028АN Двоично-десятичный дешифратор 2103Ю.16-D 
К561ИЕ8 СD4017АN Десятичный счетчик-делитель 2103Ю.16-D 
К561ИЕ10 CD4520АN Два четырехразрядных счетчика 2103Ю.16-D 
К561ИЕ11 CD4516АN Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик 2103Ю.16-D 

К561ИЕ14 СD4029АN Двоично/двоично-десятичный четырехразрядный реверсивный счетчик 
с предварительной установкой 2103Ю.16-D 

К561ИЕ16 СD4020АN Четырнадцатиразрядный двоичный счетчик-делитель 2103Ю.16-D 
К561ИР2 СD4015АN Два четырехразрядных регистра сдвига 2103Ю.16-D 
К561ИР6 СD4034АN Восьмиразрядный сдвигающий регистр 2142.24-A 
К561КП1 СD4052АN Двойной  четырехканальный  мультиплексор 2103Ю.16-D 
К561КП2 СD4051АN Восьмиканальный мультиплексор 2103Ю.16-D 

К561КП6 КТ8592 Четырехразрядный коммутатор для АТС со встроенной  памятью 
 состояния матрицы ключей 2103Ю.16-D 

К561КТ3 СD4066АN Четыре двунаправленных переключателя 2102Ю.14-В 
К561ЛА7 СD4011АN Четыре логических элемента “2И-HЕ” 2102Ю.14-В 
К561ЛА8 СD4012АN Два логических элемента “4И-HЕ” 2102Ю.14-В 
К561ЛА9 СD4023АN Три трехвходовых логических элемента “И-HЕ” 2102Ю.14-В 
К561ЛЕ5 СD4001АN Четыре логических элемента “2ИЛИ-HЕ” 2102Ю.14-В 
К561ЛЕ6 СD4002АN Два логических элемента “4ИЛИ-HЕ” 2102Ю.14-В 
К561ЛЕ10 СD4025АN Три трехвходовых логических элемента “ИЛИ-HЕ” 2102Ю.14-В 
К561ЛH1 CD4502АN Шесть логических элементов “HЕ” с блокировкой и запретом 2103Ю.16-D 
К561ЛH2 СD4049АN Шесть логических элементов “HЕ” 2102Ю.14-В 
К561ЛH5 СD4069AN Шесть логических элементов “HЕ” 2102Ю.14-В 
К561ЛП2 СD4030АN Четыре логических элемента “Исключающее ИЛИ” 2102Ю.14-В 
К561ЛП13  Три трехвходовых мажоритарных логических элемента 2102Ю.14-В 
К561ЛС2 СD4019АN Четыре логических элемента “И-ИЛИ” 2103Ю.16-D 
К561ПУ4 СD4050АN Шесть преобразователей уровня 2103Ю.16-D 
К561ТЛ1 СD4093АN Четыре триггера Шмитта с входной логикой “2И-HЕ” 2102Ю.14-В 
К561ТМ2 СD4013АN Два триггера D-типа 2102Ю.14-В 
К561ТР2 СD4043АN Четыре триггера R-S 2103Ю.16-D 
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• КМОП 
Серии IW4000BN, IW4000BD(DW) – Прототипы СD4000BN, CD4000BD(DW)  
Диапазон рабочих температур –55÷+125°С. 
Напряжение питания 3,0÷18,0 В. ∗IW4059А – 3,0÷15,0 В. 
Допустимое значение потенциала статического электричества 2000 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IW4001BD 4306.14-А 
IW4001BN Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IW4002BD 4306.14-А 
IW4002BN Два логических элемента “4ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IW4006BD 4306.14-А 
IW4006BN Восемнадцатиразрядный регистр сдвига, управляемый отрицательным фронтом 2102Ю.14-В 
IW4008BD 4307.16-А 
IW4008BN Четырёхразрядный полный сумматор 2103Ю.16-D 

IW40107BD 4306.14-А 
IW40107BN Два логических элемента “2И-НЕ” с выходным буфером 2102Ю.14-В 
IW4011BD 4306.14-А 
IW4011BN Четыре логических элемента “2И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IW4012BD 4306.14-А 
IW4012BN Два логических элемента “4И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IW4013BD 4306.14-А 
IW4013BN Два триггера D-типа 2102Ю.14-В 
IW4015BD 4307.16-А 
IW4015BN Четырехразрядный последовательно-параллельный регистр с асинхронным сбросом 2103Ю.16-D 
IW4016BD 4306.14-А 
IW4016BN Четыре двунаправленных переключателя 2102Ю.14-В 
IW4017BD 4307.16-А 
IW4017BN Десятичный счетчик-делитель 2103Ю.16-D 
IW4018BD 4307.16-А 
IW4018BN Счетчик с переменным коэффициентом деления 2103Ю.16-D 
IW4019BD 4307.16-А 
IW4019BN Четыре логических элемента “2И-ИЛИ” 2103Ю.16-D 
IW4020BD 4307.16-А 
IW4020BN Четырнадцатиразрядный двоичный счетчик-делитель 2103Ю.16-D 
IW4021BD 4307.16-А 
IW4021BN Восьмиразрядный сдвиговый регистр 2103Ю.16-D 
IW4022BD 4307.16-А 
IW4022BN Восьмеричный счетчик-делитель 2103Ю.16-D 
IW4023BD 4306.14-А 
IW4023BN Три логических элемента “3И-НЕ” 2102Ю.14-В 
IW4025BD 4306.14-А 
IW4025BN Три логических элемента “3ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IW4027BD 4307.16-А 
IW4027BN Два J-K- триггера 2103Ю.16-D 
IW4028BD 4307.16-А 
IW4028BN Двоично-десятичный дешифратор 2103Ю.16-D 
IW4029BD 4307.16-А 
IW4029BN 

Четырехразрядный двоично-десятичный реверсивный счетчик с предварительной 
установкой 2103Ю.16-D 

IW4030BD 4306.14-А 
IW4030BN Четыре логических элемента “Исключающее ИЛИ” 2102Ю.14-В 

IW4034BDW 4322.24-А 
IW4034BN Восьмиразрядный сдвиговый регистр 2142.24-А 
IW4035BD 4307.16-А 
IW4035BN Четырехразрядный последовательно-параллельный регистр с асинхронным сбросом 2103Ю.16-D 
IW4040BD 4307.16-А 
IW4040BN Двенадцатиразрядный двоичный счетчик 2103Ю.16-D 
IW4042BD 4307.16-А 
IW4042BN Четыре D-триггера с общим управлением 2103Ю.16-D 
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• КМОП 
Серии IW4000BN, IW4000BD(DW) - Прототипы СD4000BN, CD4000BD(DW) 
(продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IW4043BD 4307.16-А 
IW4043BN Четыре R-S-триггера 2103Ю.16-D 
IW4049BD 4307.16-А 
IW4049BN Шесть логических элементов “НЕ” 2103Ю.16-D 
IW4050BD 4307.16-А 
IW4050BN Шесть преобразователей уровня КМОП-ТТЛ 2103Ю.16-D 
IW4051BD 4307.16-А 
IW4051BN Восьмиканальный мультиплексор 2103Ю.16-D 
IW4052BD 4307.16-А 
IW4052BN Двойной четырехканальный мультиплексор 2103Ю.16-D 
IW4053BD 4307.16-А 
IW4053BN Тройной двухканальный мультиплексор 2103Ю.16-D 

IW4059ADW 4322.24-А 
IW4059AN Программируемый счетчик с переменным коэффициентом деления 2142.24-А 
IW4060BD 4307.16-А 
IW4060BN Четырнадцатиразрядный двоичный счетчик с генератором 2103Ю.16-D 
IW4066BD 4306.14-А 
IW4066BN Четыре двунаправленных переключателя 2102Ю.14-В 
IW4068BD 4306.14-А 
IW4068BN Логический элемент “8И” 2102Ю.14-В 

IW4069UBD 4306.14-А 
IW4069UBN Шесть логических элементов” НЕ” 2102Ю.14-В 
IW4070BD 4306.14-А 
IW4070BN Четыре логических элемента "Исключающее ИЛИ" 2102Ю.14-В 
IW4071BD 4306.14-А 
IW4071BN Четыре логических элемента “2ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IW4072BD 4306.14-А 
IW4072BN Два логических элемента”4ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IW4073BD 4306.14-А 
IW4073BN Три логических элемента “3И” 2102Ю.14-В 
IW4075BD 4306.14-А 
IW4075BN Три логических элемента “3ИЛИ” 2102Ю.14-В 
IW4077BD 4306.14-А 
IW4077BN Четыре логических элемента “Исключающее 2ИЛИ-НЕ” 2102Ю.14-В 
IW4081BD 4306.14-А 
IW4081BN Четыре логических элемента “2И” 2102Ю.14-В 
IW4093BD 4306.14-А 
IW4093BN Четыре логических элемента “2И-НЕ” с триггерами Шмитта-инверторов на выходах 2102Ю.14-В 
IW4098BD 4307.16-А 
IW4098BN Два мультивибратора 2103Ю.16-D 
IW4502BD 4307.16-А 
IW4502BN Шесть логических элементов “НЕ” с блокировкой и запретом 2103Ю.16-D 
IW4503BD 4307.16-А 
IW4503BN Шесть неинвертирующих буферных элементов с третьим состоянием 2103Ю.16-D 
IW4511BD 4307.16-А 
IW4511BN 

Дешифратор с защeлкой и преобразователем двоично-десятичного кода в 
семисегментный код 2103Ю.16-D 

IW4516BD 4307.16-А 
IW4516BN Четырeхразрядный двоичный реверсивный счeтчик 2103Ю.16-D 
IW4518BN Два четырeхразрядных BCD счeтчика 2103Ю.16-D 
IW4519BD 4307.16-А 
IW4519BN Четырeхразрядный селектор “И/ИЛИ” 2103Ю.16-D 
IW4520BD 4307.16-А 
IW4520BN Два четырeхразрядных двоичных счeтчика 2103Ю.16-D 
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• КМОП 
Серии IW4000BN, IW4000BD(DW) - Прототипы СD4000BN, CD4000BD(DW) 
(продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IW4528BD 4307.16-А 
IW4528BN Два одновибратора с повторным запуском 2103Ю.16-D 
IW4531BD 4307.16-А 
IW4531BN Двенадцатиразрядная схема контроля чeтности 2103Ю.16-D 
IW4541BD 4306.14-А 
IW4541BN Программируемый таймер 2102Ю.14-В 
IW4543BD 4307.16-А 
IW4543BN 

Дешифратор с защeлкой и преобразователем двоично-десятичного кода в 
семисегментный код для жидкокристаллических индикаторов (ЖКИ) 2103Ю.16-D 

IW4585BD 4307.16-А 
IW4585BN Четырeхразрядный компаратор значения 2103Ю.16-D 

 
• Маломощная ТТЛШ 
Серии IN74LSXXXN, D (DW) -  Прототипы CD74LSХХХN, D(DW) 
Диапазон рабочих температур 0÷+70°С.  Напряжение питания 4,75÷5,25 В. 
Допустимое значение потенциала статического электричества 1000 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

IN74LS04D 4306.14-А 
IN74LS04N Шесть инверторов  2102Ю.14-В 
IN74LS05D 4306.14-А 
IN74LS05N Шесть инверторов с открытым коллекторным выходом 2102Ю.14-В 
IN74LS06D 4306.14-А 
IN74LS06N 

Шесть буферных инверторов с открытым коллекторным выходом и повышенным  
коллекторным напряжением 2102Ю.14-В 

IN74LS07D 4306.14-А 
IN74LS07N 

Шесть буферных формирователей с открытым коллектором и повышенным 
коллекторным напряжением 2102Ю.14-В 

IN74LS14D 4306.14-А 
IN74LS14N Шесть триггеров Шмитта-инверторов 2102Ю.14-В 
IN74LS86D 4306.14-А 
IN74LS86N Четыре логических элемента “Исключающее ИЛИ” 2102Ю.14-В 

IN74LS138D 4307.16-А 
IN74LS138N Дешифратор-демультиплексор из 3 в 8 2103Ю.16-D 
IN74LS157D 4307.16-А 
IN74LS157N Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2-1 2103Ю.16-D 

IN74LS161AD 4307.16-А 
IN74LS161AN 

Четырехразрядный двоичный счетчик с асинхронной установкой в состояние 
“Логический 0” 2103Ю.16-D 

IN74LS164D 4306.14-А 
IN74LS164N Восьмиразрядный последовательный сдвиговый регистр с параллельным выходом 2102Ю.14-В 

IN74LS244DW 4321.20-В 
IN74LS244N 

Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе и инверсным 
управлением 2140.20-В 

IN74LS245DW 4321.20-В 
IN74LS245N Восьмиканальный формирователь с тремя состояниями на выходе 2140.20-В 
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• ТТЛШ  
Серии КР, ЭКР, ЭКФ1533XXXХ Серия КР, ЭКР1533 – Прототип SN74ALSХХХХN 
 Серия ЭКФ1533 – Прототип SN74ALSХХХХD, DW 
Диапазон  рабочих температур КР, ЭКР, ЭКФ1533ХХХХ -10÷+70°С.  
Напряжение питания 5,0 В ±10%.    Допустимое значение потенциала статического электричества 200 В. 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

КР1533АГ3 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533АГ3 Два одновибратора с повторным запуском 4307.16-А 
ЭКР1533АП3 2140.20-В 
ЭКФ1533АП3 

Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе с инверсией 
сигнала с инверсным управлением 4321.20-В 

ЭКР1533АП4 2140.20-В 
ЭКФ1533АП4 

Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе с прямым и 
инверсным управлением 4321.20-В 

ЭКР1533АП5 2140.20-В 
ЭКФ1533АП5 

Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе с инверсным 
управлением 4321.20-В 

ЭКР1533АП6 2140.20-В 
ЭКФ1533АП6 Восьмиканальный двунаправленный формирователь с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 
ЭКР1533АП9 2140.20-В 
ЭКФ1533АП9 Восьмиканальный двунаправленный формирователь с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 
ЭКР1533АП14 2140.20-В 
ЭКФ1533АП14 Восьмиканальный формирователь с тремя состояниями и без инверсии на выходе 4321.20-В 
ЭКР1533АП15 2140.20-В 
ЭКФ1533АП15 Восьмиканальный формирователь с тремя состояниями и инверсией на выходе 4321.20-В 
ЭКР1533АП16 2140.20-В 
ЭКФ1533АП16 

Восьмиканальный двунаправленный формирователь с тремя состояниями и 
инверсией в одном направлении и без инверсии в другом направлении на выходе 4321.20-В 

ЭКР1533ИД3 2142.24-А 
ЭКФ1533ИД3 Дешифратор 4х16 4322.24-А 
КР1533ИД4 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИД4 Сдвоенный дешифратор демультиплексор 2-4 4307.16-А 
КР1533ИД7 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИД7 Дешифратор демультиплексор из 3 в 8 4307.16-А 
КР1533ИД14 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИД14 Два дешифратора демультиплексора из 2 в 4 4307.16-А 
КР1533ИЕ2 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ИЕ2 Двоичный десятичный четырeхразрядный счeтчик 4306.14-А 
КР1533ИЕ5 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ИЕ5 Двоичный четырeхразрядный счeтчик 4306.14-А 
КР1533ИЕ6 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИЕ6 Двоично-десятичный реверсивный счeтчик 4307.16-А 
КР1533ИЕ7 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИЕ7 Четырeхразрядный двоичный реверсивный счeтчик 4307.16-А 
КР1533ИЕ9 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИЕ9 

Четырeхразрядный двоично-десятичный счeтчик с асинхронной установкой в 
состояние” Логический 0” 4307.16-А 

КР1533ИЕ10 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИЕ10 

Четырехразрядный двоичный счетчик с асинхронной установкой в состояние 
“Логический 0” 4307.16-А 

КР1533ИЕ11 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИЕ11 

Четырехразрядный двоично-десятичный счетчик с синхронной установкой в 
состояние “Логический 0” 4307.16-А 

КР1533ИЕ12 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИЕ12 Синхронный четырeхразрядный десятичный счeтчик  4307.16-А 
КР1533ИЕ13 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИЕ13 Синхронный четырeхразрядный двоичный реверсивный счeтчик 4307.16-А 
КР1533ИЕ18 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИЕ18 

Четырeхразрядный двоичный счeтчик с синхронной установкой в состояние 
“Логический 0” 4307.16-А 

КР1533ИЕ19 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ИЕ19 

Два четырeхразрядных двоичных счeтчика с индивидуальной синхронизацией и 
сбросом 4306.14-А 

ЭКР/КР1533ИП3 2142.24-А 
ЭКФ1533ИП3 Арифметическо-логическое устройство 4322.24-А 
КР1533ИП4 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИП4 Схема ускоренного переноса 4307.16-А 
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• ТТЛШ  
Серии КР, ЭКР, ЭКФ1533XXXХ   (продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

КР1533ИП5 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ИП5 Девятиразрядная схема контроля чeтности 4306.14-А 
КР1533ИП6 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ИП6 Четырёхшинный приeмопередатчик с инверсными выходами 4306.14-А 
КР1533ИП7 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ИП7 Четырeхшинный приeмопередатчик 4306.14-А 
КР1533ИП15 Схема кодека для локальных сетей ЭВМ 2142.24-А 
КР1533ИР8 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ИР8 Восьмиразрядный последовательный сдвиговый регистр с параллельным выходом 4306.14-А 
КР1533ИР9 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИР9 Восьмиразрядный сдвиговый регистр с параллельным вводом информации 4307.16-А 
КР1533ИР10 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИР10 Восьмиразрядный сдвиговый регистр 4307.16-А 
КР1533ИР15 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИР15 Четырeхразрядный регистр с тремя состояниями выхода 4307.16-А 
КР1533ИР16 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ИР16 Четырeхразрядный универсальный сдвиговый регистр 4306.14-А 
ЭКР1533ИР22 2140.20-В 
ЭКФ1533ИР22 4321.20-В 
ЭКФ1533ИР22Б 

Восьмиразрядный регистр на триггерах с защeлкой с тремя состояниями на выходе 
4321.20-В 

ЭКР1533ИР23 2140.20-В 
ЭКФ1533ИР23 Восьмиразрядный регистр на триггерах с защeлкой с тремя состояниями на выходе 4321.20-В 
ЭКР1533ИР24 2140.20-В 
ЭКФ1533ИР24 Восьмиразрядный универсальный сдвиговый регистр 4321.20-В 
КР1533ИР26 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИР26 4х4 регистровый файл с тремя состояниями 4307.16-А 
ЭКР1533ИР27А 2140.20-В 
ЭКФ1533ИР27А Восьмиразрядный регистр с разрешением записи 4321.20-В 
ЭКР1533ИР29 2140.20-В 
ЭКФ1533ИР29 Восьмиразрядный сдвиговый регистр с тремя состояниями 4321.20-В 
КР1533ИР30 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИР30 Восьмиразрядный регистр хранения с адресацией 4307.16-А 
КР1533ИР32 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ИР32 4х4 регистровый файл с открытым коллекторным выходом 4307.16-А 
ЭКР1533ИР33 2140.20-В 
ЭКФ1533ИР33 Восьмиразрядный буферный регистр 4321.20-В 
ЭКР1533ИР34 2142.24-А 
ЭКФ1533ИР34 

Два четырeхразрядных буферных регистра с тремя устойчивыми состояниями  
на выходе 4322.24-А 

ЭКР1533ИР35 2140.20-В 
ЭКФ1533ИР35 Восьмиразрядный регистр с установкой в “ноль” 4321.20-В 
ЭКР1533ИР37 2140.20-В 
ЭКФ1533ИР37 

Регистр восьмиразрядный буферный с тремя состояниями на выходе (с импульсным 
управлением) 4321.20-В 

ЭКР1533ИР38 2142.24-А 
ЭКФ1533ИР38 Два четырeхразрядных регистра D-типа с тремя устойчивыми состояниями на выходе 4322.24-А 
КР1533КП2 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4-1 4307.16-А 
КР1533КП7 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП7 Селектор-мультиплексор на 8 каналов со стробированием 4307.16-А 
КР1533КП11А 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП11А Четырeхразрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями 4307.16-А 
КР1533КП12 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП12 

Двухразрядный четырeхканальный коммутатор с тремя устойчивыми состояниями по 
выводу 4307.16-А 

КР1533КП13 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП13 Четыре двухвходовых мультиплексора с запоминанием 4307.16-А 
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• ТТЛШ  
Серии КР, ЭКР, ЭКФ1533XXXХ   (продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

КР1533КП14А 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП14А 

Четырeхразрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями с инверсными 
выходами 4307.16-А 

КР1533КП15 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП15 Восьмивходовый селектор-мультиплексор с тремя устойчивыми состояниями 4307.16-А 
КР1533КП16 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП16 Четырeхразрядный селектор-мультиплексор 2-1 4307.16-А 
КР1533КП17 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП17 Сдвоенный инверсный селектор-мультиплексор 4х1 с тремя состояниями на выходе 4307.16-А 
КР1533КП18 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП18 Четырeхразрядный селектор-мультиплексор 2-1 с инверсными выходами 4307.16-А 
КР1533КП19 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533КП19 Сдвоенный инверсный селектор-мультиплексор 4х1 4307.16-А 
КР1533ЛА1 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА1 Два логических элемента “4И-НЕ” 4306.14-А 
КР1533ЛА2 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА2 

Логический элемент “8И-НЕ” 
4306.14-А 

КР1533ЛА3 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА3 Четыре логических элемента “2И-НЕ” 4306.14-А 
КР1533ЛА4 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА4 Три логических элемента “3И-НЕ” 4306.14-А 
КР1533ЛА7 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА7 Два логических элемента “4И-НЕ” с открытыми коллекторными выходами 4306.14-А 
КР1533ЛА8 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА8 Четыре логических элемента “2И-НЕ” с открытым коллекторным выходом 4306.14-А 
КР1533ЛА9 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА9 Четыре логических элемента “2И-НЕ” с открытым коллекторным выходом 4306.14-А 
КР1533ЛА10 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА10 Три трeхвходовых логических элемента “И-НЕ” с открытым коллекторным выходом 4306.14-А 
КР1533ЛА21 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА21 Четыре логических элемента “2И-НЕ”с повышенной нагрузочной способностью 4306.14-А 
КР1533ЛА22 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА22 Два логических элемента “4И-НЕ”с повышенной нагрузочной способностью 4306.14-А 
КР1533ЛА23 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА23 

Четыре логических элемента “2И-НЕ” с открытым коллекторным выходом и 
повышенной нагрузочной способностью 4306.14-А 

КР1533ЛА24 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛА24 Три буфера “3И-НЕ” 4306.14-А 
КР1533ЛЕ1 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛЕ1 4306.14-А 
ЭКФ1533ЛЕ1Б 

Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” 
4306.14-А 

КР1533ЛЕ4 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛЕ4 Три логических элемента “3ИЛИ-НЕ” 4306.14-А 
КР1533ЛЕ10 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛЕ10 Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” 4306.14-А 
КР1533ЛЕ11 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛЕ11 

Четыре логических элемента “2ИЛИ-НЕ” с открытым коллекторным выходом с 
повышенной нагрузочной способностью 4306.14-А 

КР1533ЛИ1 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛИ1 Четыре логических элемента “2И” 4306.14-А 
КР1533ЛИ2 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛИ2 Четыре логических элемента “2И” с открытым коллекторным выходом 4306.14-А 
КР1533ЛИ3 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛИ3 Три логических элемента “3И” 4306.14-А 
КР1533ЛИ4 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛИ4 Три логических элемента “3И” с открытым коллекторным выходом 4306.14-А 
КР1533ЛИ6 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛИ6 Два логических элемента “4И” 4306.14-А 
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• ТТЛШ  
Серии КР, ЭКР, ЭКФ1533XXXХ   (продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

КР1533ЛИ8 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛИ8 Четыре логических элемента “2И» с повышенной нагрузочной способностью 4306.14-А 
КР1533ЛИ10 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛИ10 Три буфера “3И” 4306.14-А 
КР1533ЛЛ1 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛЛ1 Четыре логических элемента “2ИЛИ” 4306.14-А 
КР1533ЛЛ4 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛЛ4 Четыре логических элемента «2ИЛИ» с повышенной нагрузочной способностью 4306.14-А 
КР1533ЛН1 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛН1 Шесть логических элементов “НЕ” 4306.14-А 
КР1533ЛН2 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛН2 Шесть инверторов с открытым коллекторным выходом 4306.14-А 
КР1533ЛН7 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ЛН7 Шесть инверторов с тремя состояниями на выходе 4307.16-А 
КР1533ЛН8 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛН8 Шесть инверторов с повышенной нагрузочной способностью 4306.14-А 
КР1533ЛН10 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛН10 Шесть буферов с открытым коллекторным выходом 4306.14-А 
КР1533ЛП3 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ЛП3 Мажоритарный элемент 4307.16-А 
КР1533ЛП5 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛП5 Четыре двухвходовых логических элемента “Исключающее ИЛИ” 4306.14-А 
КР1533ЛП8 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛП8 Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 4306.14-А 
КР1533ЛП12 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛП12 

Четыре двухвходовых логических элемента “Исключающее ИЛИ” с открытым 
коллекторным выходом 4306.14-А 

КР1533ЛП16 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛП16 Шесть логических элементов “2И” с повышенной нагрузочной способностью 4306.14-А 
КР1533ЛП17 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛП17 

Шесть логических элементов “2И” с открытым коллекторным выходом, с 
повышенной нагрузочной способностью 4306.14-А 

КР1533ЛР4 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛР4 Логический элемент “4-4И-2ИЛИ-НЕ” 4306.14-А 
КР1533ЛР11 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛР11 Логические элементы “2-2И-2ИЛИ-НЕ” и “3-3И-2ИЛИ-НЕ” 4306.14-А 
КР1533ЛР13 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ЛР13 Логический элемент “3-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ” 4306.14-А 
КР1533СП1 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533СП1 Схема сравнения двух четырёхразрядных чисел 4307.16-А 
КР1533ТВ6 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ТВ6 Два J-K-триггера со сбросом 4306.14-А 
КР1533ТВ9 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ТВ9 Двойной J-K-триггер 4307.16-А 
КР1533ТВ10 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ТВ10 Двойной J-K-триггер с установкой единицы 4306.14-А 
КР1533ТВ11 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ТВ11 

Двойной J-K-триггер с установкой единицы и общей установкой нуля и 
синхронизации 4306.14-А 

КР1533ТВ15 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ТВ15 Два J-K-триггера 4307.16-А 
КР1533ТЛ2 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта-инверторов 4306.14-А 
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• ТТЛШ  
Серии КР, ЭКР, ЭКФ1533XXXХ   (продолжение) 

Обозначение Функциональное назначение Тип 
 корпуса 

КР1533ТМ2 2102Ю.14-В 
ЭКФ1533ТМ2 Два триггера D-синхронных с дополняющими выходами 4306.14-А 
КР1533ТМ7 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ТМ7 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами 4307.16-А 
КР1533ТМ8 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ТМ8 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами 4307.16-А 
КР1533ТМ9 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ТМ9 Шесть D-триггеров 4307.16-А 
КР1533ТР2 2103Ю.16-D 
ЭКФ1533ТР2 Четыре триггера R-S 4307.16-А 

 
 
 
 

• ТТЛ 
Серии К155, ЭКФ155 - Прототип SN74ХХХ 

Тип корпуса Обозначение  Прототип Функциональное назначение К155      ЭКФ155 
К155 ИД1 SN74141 Двоично-десятичный дешифpатоp с высоковольтным выходом 2103Ю.16-D  
К155 ИД3 SN74154 Дешифpатоp-демультиплексоp 4-16 2142.24-A  
К155 ИД10 SN74145 Двоично-десятичный дешифpатоp 2103Ю.16-D  
К155 ЛА1 SN7420 Два логических элемента “4И-HЕ” 2102Ю.14-В  

К155 ЛА8 SN7401 Четыре логических элемента “2И-HЕ”с открытыми 
коллекторными выходами (элементы контроля) 2102Ю.14-В  

К155 ЛH3 
ЭКФ155 ЛН3 SN7406 Шесть буфеpных инвеpтоpов с повышенным коллектоpным 

напpяжением 2102Ю.14-В 4306.14-А 

К155 ЛР1 SN7450 Два логических элемента “2-2И-2ИЛИ-HЕ” с возможностью 
расширения по “ИЛИ” 2102Ю.14-В  

К155 ТВ1 SN7472 J-К-тpиггеp с логическим элементом “3И” на входе  2102Ю.14-В  
К155 ТМ8 SN74175 Четыре D-тpиггеpа с прямыми и инверсными выходами 2103Ю.16-D  
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• Запоминающие устройства 
 
Серия 541 

 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 150 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

541РТ1 Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного 
программирования 256х4. 402.16-21 

541РТ2 Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного 
программирования 2048х8. 405.24-2 

 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+85°С. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

541РУ1 Оперативное запоминающее устройство статическое 4096х1. 427.18-2.03 
541РУ2 Оперативное запоминающее устройство статическое 1024х4. 427.18-2.03 

Серия ОСМ541 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 150 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

ОСМ541РТ1 
Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного 
программирования 256х4. 402.16-21 

ОСМ541РТ2 
Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного 
программирования 2048х8. 405.24-2 

 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+85°С. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

ОСМ541РУ1 Оперативное запоминающее устройство статическое 4096х1. 427.18-2.03 
ОСМ541РУ2 Оперативное запоминающее устройство статическое 1024х4. 427.18-2.03 

1632РТ1Т 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+85°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

1632РТ1Т 
Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного 
программирования (ППЗУ) информационной емкостью 256 К и организацией 
32768 × 8 разрядов 

4119.28-6 
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Серия 1635 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 
                                     3.0÷3.6 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1635РУ1Т CY7C199-20DMB Оперативное запоминающее устройство статическое (32К×8) 4183.28-2 

1635РУ2У/Т 
1635РУ2АУ 

CY7C1009 
(IS61C1024AL) 

Оперативное запоминающее устройство статическое 
(128К×8) 

Н18.64-3В 
4149.36-1 

1635РУ3У 
1635РУ3АУ 

М65608Е 
AS7C1024, AS7C31024 

Оперативное запоминающее устройство статическое 
(128К×8) Н18.64-3В 

1635РТ2У - 
Постоянное запоминающее устройство с возможностью 
однократного программирования (ППЗУ) информационной 
емкостью 512К и организацией (64К×8) бит 

Н18.64-3В 

 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Диапазон рабочих температур -60°÷+85°С 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

1635РТ1У Постоянное запоминающее устройство с возможностью однократного 
программирования (ППЗУ) информационной емкостью 256 бит и организацией (32x8) H16.48-1B 

Серия ОСМ1635 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1635РУ1Т CY7C199-20DMB Оперативное запоминающее устройство статическое (32К×8) 4183.28-2 

Серия 1644ХХХТБМ 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+85°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1644РС1ТБМ 

1644РС1АТБМ 
24FC65 

ПЗУ с возможностью многократного электрического 
перепрограммирования с последовательным вводом/выводом 
информации (8Кх 8) 

4153.20-1.01 

1835РЕ2Т 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

1835РЕ2Т Масочное ПЗУ ёмкостью 1 Мбит с организацией 128Кх8 4119.28-6 
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ОСМ1835РЕ2Т 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1835РЕ2Т Масочное ПЗУ ёмкостью 1 Мбит с организацией 128Кх8 4119.28-6 

Серия 1642 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1642РГ1РБМ 2121.28-6 
1642РГ1ТБМ 4183.28-4 
1642РГ1УБМ 

IDT7205L ОЗУ статическое (8Кх9) типа FIFO 
Н16.48-1В 

1642РК1УБМ IDT7005 2-х портовое статическое ОЗУ (8Кх8) Н18.64-3В 

Серия 1635* 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания  3.0÷3.6В                                         

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1635РУ21Т* AS7C31024 Оперативное запоминающее устройство статическое (128К×8) Н18.64-3В 

Серия 9000* (многокристальные сборки) 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

9000РУ1У* CY7C1041D КМОП статическое ОЗУ информационной ёмкостью 4Мбит - 
(256Кх16)  Н18.64-3В 

9000РУ2У* ACT-S512K, КМОП статическое ОЗУ информационной ёмкостью 4Мбит 
(512Кх8)  Н18.64-3В 

9000РУ3У* ACT-S128K32 КМОП статическое ОЗУ информационной ёмкостью 4Мбит 
(128Кх32) Н18.64-3В 

9000РУ4У* ACT-S512K32 КМОП  cтатическое оперативное запоминающее устройство 
ёмкостью 16М бит (512К × 32)  5134.64-6 

9000РУ5У*  КМОП статическое ОЗУ информационной ёмкостью 
8Мбит(256Кх32) 5134.64-6 

9000РУ6У* CY7C1051D КМОП статическое ОЗУ информационной ёмкостью 
8Мбит(512Кх16)  5134.64-6 

* - освоение 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
Электронная компонентная база 
специального назначения 
 

 80ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• Микроконтроллеры 

Серия 1880 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 500 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1880ВЕ31Р 2123.40-6 
1880ВЕ31У 

1830ВЕ31,  
80C31 Восьмиразрядная ОЭВМ без ПЗУ. 

Н16.48-1В 
1880ВЕ51Р-ХХХ 2123.40-6 
1880ВЕ51У-ХХХ 

1830ВЕ51, 
80C51 Восьмиразрядная ОЭВМ с масочным ПЗУ. 

Н16.48-1В 

1880ВЕ81У  
8-разрядный микроконтроллер с системой команд MCS-51 и 
встроенным контроллером мультиплексного канала связи по 
 ГОСТ Р 52070-2003, работающего в режиме оконечного устройства. 

Н18.64-1В 

Серия ОСМ1880 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 500 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1880ВЕ31Р 2123.40-6 
ОСМ1880ВЕ31У 

1830ВЕ31, 
80C31 Восьмиразрядная ОЭВМ без ПЗУ. 

Н16.48-1В 

Серия 1881 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 500 В 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1881ВЕ2Т  16-разрядный микроконтроллер с RISC - архитектурой для цифровой 
обработки сигналов. 4226.108-2 

5518АП1ТБМ 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 1,2-5,5 В. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

5518АП1ТБМ AD705 Супервизор питания 4112.8-1.01 

ОСМ5518АП1ТБМ 

 

 

 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 1,2-5,5 В. 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ5518АП1ТБМ AD705 Супервизор питания 4112.8-1.01 
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• Цифровые потенциометры 
Серия 1315ПТ 

 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического электричества  
1000 В. 

Напряжение питания . 2,7 — 5.5 B. 

 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Корпус 

1315ПТ11Т, 1315ПТ21Т, 
1315ПТ31Т, 1315ПТ41Т - 
одноканальный цифровой 

потенциометр 
1315ПТ12Т, 1315ПТ22Т, 
1315ПТ32Т, 1315ПТ42Т - 
двухканальный цифровой 

потенциометр 
1315ПТ14Т, 1315ПТ24Т, 
1315ПТ34Т, 1315ПТ44Т - 

четырехканальный цифровой 
потенциометр 

(прототип AD8400, AD8402, 
AD8403 ф. Analog Devices) 

Одно-, двух- и четырех- 
канальный цифровой 

потенциометр 

401.14-5 
402.16-23 
4118.24-2 

• Интерфейсные 
588ВА2 

 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 100 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 
 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

588ВА2 Приёмо-передатчик для сопряжения с трансформаторной магистралью, два канала 
б

427.18-1.03 

OСМ588ВА2 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 100 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 
 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

ОСМ588ВА2 Приёмо-передатчик для сопряжения с трансформаторной магистралью, два канала 
б

427.18-1.03 

Серия 5102 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 5.0 B ± 5%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

5102АП1Т - Четыре симметричных приемника сигналов с линии передачи 
данных  402.16-32 

5102АП2Т - Четыре симметричных передатчика сигналов в линию передачи 
данных 

402.16-32 
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Серия ОСМ5102 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 5.0 B ± 5%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ5102АП1Т - 
Четыре симметричных приемника сигналов с линии передачи 
данных  402.16-32 

ОСМ5102АП2Т - Четыре симметричных передатчика сигналов в линию передачи 
данных 

402.16-32 

Серия 5559 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания 5.0 B ± 5%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

5559ИН1Т MAX232 
Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных 
стандартов EIA/TIA-232E и CCITT V.28 с одним напряжением 
питания 

402.16-32 

5559ИН2(А)Т МАХ485 Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных 
стандартов RS-485, RS-422 4112.8-1.01 

5559ИН3ТБМ MAX483 Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных 
стандартов RS-485/422 4112.8-1.01 

5559ИН5ТБП МАХ488 Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных 
стандарта RS-422 4112.8-1.01 

5559ИН17Т Am26C32 4-разрядный дифференциальный магистральный приемник RS-422 402.16–32 
5559ИН18Т Am26C31 4-разрядный дифференциальный магистральный передатчик RS-422 402.16–32 

5559ИН67Т HI-1567 Приемопередатчик манчестерского кода с установкой выходов 
приемника в состояние низкого уровня при запрете приема 4153.20-6 

5559ИН68Т HI-1568 Приемопередатчик манчестерского кода с установкой  выходов 
приемника в состояние высокого уровня при запрете приема 4153.20-6 

Серия ОСМ5559  
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания 5.0 B ± 5%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ5559ИН1Т MAX232 
Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных 
стандартов EIA/TIA-232E и CCITT V.28 с одним напряжением 
питания 

402.16-32 

ОСМ5559ИН2(А)Т МАХ485 Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных 
стандартов RS-485, RS-422 4112.8-1.01 

ОСМ5559ИН3ТБМ MAX483 Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных 
стандартов RS-485/422 4112.8-1.01 

ОСМ5559ИН5ТБП МАХ488 Интерфейсный приемопередатчик последовательных данных 
стандарта RS-422 4112.8-1.01 

ОСМ5559ИН67Т HI-1567 Приемопередатчик манчестерского кода с установкой выходов 
приемника в состояние низкого уровня при запрете приема 4153.20-6 

ОСМ5559ИН68Т HI-1568 Приемопередатчик манчестерского кода с установкой  выходов 
приемника в состояние высокого уровня при запрете приема 4153.20-6 
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Серия 5560 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания 3,0 – 3,6В 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

5560ИН1Т SN55LVDS31W 

Микросхема сверхбыстродействующего счетверенного линейного 
передатчика с дифференциальным выходом стандарта LVDS. 
Время распространения от входа данных до выхода нс: 
tplh - 0,5 – 4, tphl - 1 – 4,7 

402.16 – 
32.01 

5560ИН2Т SN55LVDS32W 

Микросхема сверхбыстродействующего  счетверенного линейного 
приемника с дифференциальным входом стандарта LVDS. 
Время распространения от входа данных до выхода нс: 
tplh - 1,3 – 6, tphl - 1,4 – 6,1 

402.16 – 
32.01 

• Связные 

5512ПП1 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+85°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания 5.0 B ± 5%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

5512ПП1РБМ 2140.20-4 

5512ПП1ТБМ 
МС145567 

Импульсно-кодовый модулятор – кодер-фильтр-декодер (ИКМ-
кофидек) для преобразования речевого сигнала в цифровую 
форму и обратно 4153.20-6 

• Преобразователи 

1512ПС11Т 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

1512ПС11Т Преобразователь частота-код с эталонной частотой 10МГц 429.42-5 

• Стандартные аналоговые 

Серия 1467 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 200 В. 

Напряжение питания 5,0÷30,0 или ±(2.5÷15) В 
4,5÷5,5 В для СА3, СА4. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1467СА1Т LM193 Компаратор напряжения двухканальный 4112.8-1.01 
1467СА2Р LM139 Компаратор напряжения четырехканальный 201.14-10 

1467СА3ТБМ MAX908 Компаратор напряжения четырехканальный 401.14-5 
1467СА4ТБМ MAX909ESA Компаратор напряжения одноканальный 4112.8-1.01 

1467УД1Т LM158 Операционный усилитель двухканальный 4112.8-1.01 
1467УД2Р 201.14-10 
1467УД2Т 

LM124 Операционный усилитель четырехканальный 
401.14-5 
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Серия ОСМ1467 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 200 В. 

Напряжение питания 5,0÷30,0 или ±(2.5÷15) В 
4,5÷5,5 В для СА3, СА4. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1467СА1Т LM193 Компаратор напряжения двухканальный 4112.8-1.01 
ОСМ1467СА2Р LM139 Компаратор напряжения четырехканальный 201.14-10 

ОСМ1467СА3ТБМ MAX908 Компаратор напряжения четырехканальный 401.14-5 
ОСМ1467УД1Т LM158 Операционный усилитель двухканальный 4112.8-1.01 
ОСМ1467УД2Р 201.14-10 
ОСМ1467УД2Т 

LM124 Операционный усилитель четырехканальный 
401.14-5 

1473УД1(А)Т(1) 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания ±15.0 В ±10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 
1473УД1Т 4116.8-3 
1473УД1Т1 

ОР27А Прецизионный операционный усилитель  
(напряжение смещения нуля |±25мкВ|) 4112.8-1.01 

1473УД1АТ 4116.8-3 
1473УД1АТ1 

ОР27А Прецизионный операционный усилитель 
(напряжение смещения нуля |±60мкВ|) 4112.8-1.01 

ОСМ1473УД1(А)Т1 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания ±15.0 В ±10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1473УД1Т1 ОР27А Прецизионный операционный усилитель  
(напряжение смещения нуля |±25мкВ|) 4112.8-1.01 

ОСМ1473УД1АТ1 ОР27А Прецизионный операционный усилитель  
(напряжение смещения нуля |±60мкВ|) 4112.8-1.01 
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• Стандартная цифровая логика 

Серия 133 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 200 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

133АГ3 SN54123 Сдвоенный одновибратор с повторным запуском. 402.16-32 

133ИД1 SN54141 Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным 
выходом. 402.16-32 

133ИД3 SN54154 Дешифратор 4 на 16. 405.24-2 
133ИД4 SN54155 Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2-4. 402.16-32 

133ИД10 SN54145 Двоично-десятичный дешифратор. 402.16-32 
133ИП2 SN54180 Восьмиразрядная схема контроля чётности и нечётности. 401.14-5 
133ИП3 SN54181 Арифметическо-логическое устройство. 405.24-2 
133ИП4 SN54182 Блок ускоренного переноса для арифметического узла. 402.16-32 
133ИР13 SN54198 Восьмиразрядный реверсивный сдвиговый регистр. 405.24-2 

133ИР17 Am2504 Двенадцатиразрядный регистр последовательного 
приближения. 405.24-2 

133КП1 SN54150 Селектор-мультиплексор данных на шестнадцать каналов со 
стробированием. 405.24-2 

133КП2 SN54153 Сдвоенный селектор мультиплексор 4-1. 402.16-32 
133КП5 SN54152 Мультиплексор восемь каналов на один без стробирования. 401.14-5 
133КП7 SN54151 Селектор-мультиплексор на 8 каналов со стробированием. 402.16-32 

133ЛА1 SN5420 Два логических элемента "4И-НЕ", один расширяемый по 
"ИЛИ". 401.14-5 

133ЛА2 SN5430 Логический элемент "8И-НЕ". 401.14-5 
133ЛА3 SN5400 Четыре логических элемента "2И-НЕ". 401.14-5 
133ЛА4 SN5410 Три логических элемента "3И-НЕ". 401.14-5 

133ЛА6 SN5440 Два логических элемента "4И-НЕ" с большим коэффициентом 
разветвления по выходу. 401.14-5 

133ЛА7 SN5422 

Две четырёхвходовые схемы "И-НЕ" с открытым 
коллекторным выходом и повышенной нагрузочной 
способностью  
(элементы индикации). 

401.14-5 

133ЛА8 SN5401 Четыре двухвходовые схемы "И-НЕ" с открытым 
коллекторным выходом (элементы контроля). 401.14-5 

133ЛА15  Элемент сопряжения МОП ЗУ-ТТЛ (четыре логических 
элемента "2И-НЕ"). 401.14-5 

133ЛД1 SN5460 Два четырёхвходовых логических расширителя по "ИЛИ". 401.14-5 
133ЛД3  Восьмивходовый расширитель по "ИЛИ". 401.14-5 

133ЛП5 SN5486 Четыре двухвходовых логических элемента "Исключающее 
ИЛИ". 401.14-5 

133ЛР1 SN5450 Два логических элемента "2-2И-2ИЛИ-НЕ",  
один расширяемый по "ИЛИ". 401.14-5 

133ЛР3 SN5453 Логический элемент "2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ" с возможностью 
расширения по "ИЛИ". 401.14-5 

133ЛР4 SN5455 Логический элемент "4-4И-2ИЛИ-НЕ" с возможностью 
расширения по "ИЛИ". 401.14-5 

133ТВ1 SN5472 Триггер J-K с логикой на входе "3И". 401.14-5 
133ТВ15 SN54109 Два J-K триггера. 402.16-32 
133ТМ2 SN5474 Два триггера D. 401.14-5 
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Серия ОСМ133 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 200 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ133АГ3 SN54123 Сдвоенный одновибратор с повторным запуском. 402.16-32 
ОСМ 133ИД1 SN54141 Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным выходом. 402.16-32 
ОСМ133ИД3 SN54154 Дешифратор 4 на 16. 405.24-2 
ОСМ133ИД4 SN54155 Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2-4. 402.16-32 
ОСМ133ИД10 SN54145 Двоично-десятичный дешифратор. 402.16-32 
ОСМ133ИП2 SN54180 Восьмиразрядная схема контроля чётности и нечётности. 401.14-5 
ОСМ133ИП3 SN54181 Арифметическо-логическое устройство. 405.24-2 
ОСМ133ИП4 SN54182 Блок ускоренного переноса для арифметического узла. 402.16-32 
ОСМ133ИР13 SN54198 Восьмиразрядный реверсивный сдвиговый регистр. 405.24-2 
ОСМ133ИР17 Am2504 Двенадцатиразрядный регистр последовательного приближения. 405.24-2 

ОСМ133КП1 SN54150 Селектор-мультиплексор данных на шестнадцать каналов со 
стробированием. 405.24-2 

ОСМ133КП2 SN54153 Сдвоенный селектор мультиплексор 4-1. 402.16-32 
ОСМ133КП5 SN54152 Мультиплексор восемь каналов на один без стробирования. 401.14-5 
ОСМ133КП7 SN54151 Селектор-мультиплексор на 8 каналов со стробированием. 402.16-32 
ОСМ133ЛА1 SN5420 Два логических элемента "4И-НЕ", один расширяемый по "ИЛИ". 401.14-5 
ОСМ133ЛА2 SN5430 Логический элемент "8И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ133ЛА3 SN5400 Четыре логических элемента "2И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ133ЛА4 SN5410 Три логических элемента "3И-НЕ". 401.14-5 

ОСМ133ЛА6 SN5440 Два логических элемента "4И-НЕ" с большим коэффициентом 
разветвления по выходу. 401.14-5 

ОСМ133ЛА7 SN5422 
Две четырёхвходовые схемы "И-НЕ" с открытым коллекторным 
выходом и повышенной нагрузочной способностью (элементы 
индикации). 

401.14-5 

ОСМ133ЛА8 SN5401 Четыре двухвходовые схемы "И-НЕ" с открытым коллекторным 
выходом (элементы контроля). 401.14-5 

ОСМ133ЛА15  Элемент сопряжения МОП ЗУ-ТТЛ (четыре логических элемента 
"2И-НЕ"). 401.14-5 

ОСМ133ЛД1 SN5460 Два четырёхвходовых логических расширителя по "ИЛИ". 401.14-5 
ОСМ133ЛД3  Восьмивходовый расширитель по "ИЛИ". 401.14-5 
ОСМ133ЛП5 SN5486 Четыре двухвходовых логических элемента "Исключающее ИЛИ". 401.14-5 

ОСМ133ЛР1 SN5450 Два логических элемента "2-2И-2ИЛИ-НЕ", 
один расширяемый по "ИЛИ". 401.14-5 

ОСМ133ЛР3 SN5453 Логический элемент "2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ" с возможностью 
расширения по "ИЛИ". 401.14-5 

ОСМ133ЛР4 SN5455 Логический элемент "4-4И-2ИЛИ-НЕ" с возможностью расширения  
по "ИЛИ". 401.14-5 

ОСМ133ТВ1 SN5472 Триггер J-K с логикой на входе "3И". 401.14-5 
ОСМ133ТВ15 SN54109 Два J-K триггера. 402.16-32 
ОСМ133ТМ2 SN5474 Два триггера D. 401.14-5 
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Серия 1533 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 200 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1533АП3 SN54ALS240 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на 
выходе с инверсией сигнала с инверсным управлением. 4153.20-6 

1533АП4 SN54ALS241 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на 
выходе с прямым и инверсным управлением. 4153.20-6 

1533АП5 SN54ALS244 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на 
выходе с инверсным управлением. 4153.20-6 

1533АП6 SN54ALS245 Восьмиканальный двунаправленный формирователь с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

1533ИД3 SN54ALS154 Дешифратор 4х16. 4118.24-1 

1533ИД4 SN54ALS155 Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4. 402.16-32 
1533ИД7 SN54ALS138 Дешифратор демультиплексор из 3 в 8. 402.16-32 
1533ИД17  Дешифратор состояний. 4119.28-1 
1533ИЕ6 SN54ALS192 Двоично-десятичный реверсивный счётчик. 402.16-32 
1533ИЕ7 SN54ALS193 Четырёхразрядный двоичный реверсивный счётчик. 402.16-32 

1533ИЕ9 SN54ALS160 Четырёхразрядный двоично-десятичный счётчик с асинхронной 
установкой в состояние логический "0". 402.16-32 

1533ИЕ10 SN54ALS161 Четырёхразрядный двоичный счётчик с асинхронной установкой в 
состояние логический "0". 402.16-32 

1533ИЕ11 SN54ALS162 Четырёхразрядный двоично-десятичный счётчик с синхронной 
установкой в состояние логический "0". 402.16-32 

1533ИЕ18 SN54ALS163 Четырёхразрядный двоичный счётчик с синхронной установкой в 
состояние логический "0". 402.16-32 

1533ИП3 SN54ALS181 Арифметическо-логическое устройство. 4118.24-1 
1533ИП4 SN54ALS182 Схема ускоренного переноса для арифметического логического узла. 402.16-32 
1533ИП5 SN54ALS86 Девятиразрядная схема контроля чётности. 401.14-5 
1533ИП6 SN54ALS242 Четырёхшинный приёмо-передатчик с инверсными выходами. 401.14-5 
1533ИП7 SN54ALS243 Четырёхшинный приёмо-передатчик. 401.14-5 

1533ИР22 SN54ALS373 Восьмиразрядный регистр на триггерах с защёлкой с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

1533ИР23 SN54ALS374 Восьмиразрядный регистр на триггерах с защёлкой с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

1533ИР24 SN54ALS299 Восьмиразрядный универсальный сдвиговый регистр. 4153.20-6 
1533ИР31  Двадцатичетырёхразрядный последовательный регистр сдвига. 4119.28-1 
1533ИР33 SN54ALS573 Восьмиразрядный буферный регистр. 4153.20-6 

1533ИР34 SN54ALS873 Два четырёхразрядных буферных регистра с тремя устойчивыми 
состояниями на выходе. 4118.24-1 

1533ИР37 SN54ALS574 Регистр восьмиразрядный буферный с тремя состояниями на выходе 
(с импульсным управлением). 4153.20-6 

1533ИР38 SN54ALS874 Два четырёхразрядных регистра D-типа с тремя состояниями на 4118.24-1 
1533ИР39  Схема регистров общего назначения с многоканальным доступом. 429.42-1 
1533КП2 SN54ALS153 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4-1. 402.16-32 
1533КП7 SN54ALS151 Селектор-мультиплексор на 8 каналов со стробированием. 402.16-32 

1533КП11 SN54ALS257 Четырёхразрядный селектор-мультиплексор 2-1 с тремя 
устойчивыми состояниями. 402.16-32 

1533КП11А SN54ALS257 Четырёхразрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями. 402.16-32 
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Серия 1533 (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1533КП12 SN54ALS253 Двухразрядный четырёхканальный коммутатор с тремя устойчивыми 
состояниями по выходу. 402.16-32 

1533КП13 SN54ALS298 Четыре двухвходовых мультиплексора с запоминанием. 402.16-32 

1533КП14 SN54ALS258 Четырёхразрядный селектор-мультиплексор 2-1 с тремя устойчивыми 
состояниями с инверсными выходами. 402.16-32 

1533КП14А SN54ALS258 Четырёхразрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями с 
инверсными выходами. 402.16-32 

1533КП15 SN54ALS251 Восьмивходовый селектор-мультиплексор с тремя устойчивыми 
состояниями. 402.16-32 

1533КП16 SN54ALS157 Четырёхразрядный селектор-мультиплексор 2-1. 402.16-32 
1533КП17 SN54ALS353 Сдвоенный селектор-мультиплексор 4х1 с тремя состояниями на 402.16-32 

1533КП18 SN54ALS158 Четырёхразрядный селектор-мультиплексор 2-1 с инверсными 
выходами. 402.16-32 

1533КП19 SN54ALS352 Сдвоенный селектор-мультиплексор 4х1. 402.16-32 
1533ЛА1 SN54ALS20 Два логических элемента "4И-НЕ". 401.14-5 
1533ЛА2 SN54ALS30 Логический элемент "8И-НЕ". 401.14-5 
1533ЛА3 SN54ALS00 Четыре логических элемента "2И-НЕ". 401.14-5 
1533ЛА4 SN54ALS10 Три логических элемента "3И-НЕ". 401.14-5 

1533ЛА7 SN54ALS22 Два логических элемента "4И-НЕ" с открытыми коллекторными 
выходами. 401.14-5 

1533ЛА8 SN54ALS01 Четыре логических элемента "2И-НЕ" с открытым коллекторным 
выходом. 401.14-5 

1533ЛА9 SN54ALS03 Четыре логических элемента "2И-НЕ" с открытым коллекторным 
выходом. 401.14-5 

1533ЛЕ1 SN54ALS02 Четыре логических элемента "2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
1533ЛИ1 SN54ALS08 Четыре логических элемента "2И". 401.14-5 
1533ЛН1 SN54ALS04 Шесть логических элементов "НЕ". 401.14-5 
1533ЛН2 SN54ALS05 Шесть инверторов с открытым коллектором. 401.14-5 
1533ЛН7 SN54ALS368 Шесть инверторов с тремя состояниями на выходе. 402.16-32 
1533ЛН8 SN54ALS1004 Шесть инверторов с повышенной нагрузочной способностью. 401.14-5 
1533ЛП3  Мажоритарный элемент. 402.16-32 
1533ЛП5 SN54ALS86 Четыре двухвходовых логических элемента "Исключающее ИЛИ". 401.14-5 
1533ЛР4 SN54ALS55 Логический элемент "4-4И-2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 

1533ЛР11 SN54ALS51 Логические элементы "2-2И-2ИЛИ-НЕ" и "3-3И-2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
1533ЛР13 SN54ALS54 Логический элемент "3-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
1533СП1 SN54ALS85 Схема сравнения двух четырёхразрядных чисел. 402.16-32 
1533ТВ15 SN54ALS109 Два J-K триггера. 402.16-32 
1533ТМ2 SN54ALS74 Два триггера D синхронных с дополняющими выходами. 401.14-5 
1533ТМ8 SN54ALS175 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами. 402.16-32 
1533ТМ9 SN54ALS174 Шесть D-триггеров. 402.16-32 
1533ТР2 SN54ALS279 Четыре триггера R-S. 402.16-32 
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Серия ОСМ1533 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 200 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1533АП3 SN54ALS240 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на 
выходе с инверсией сигнала с инверсным управлением. 4153.20-6 

ОСМ1533АП4 SN54ALS241 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на 
выходе с прямым и инверсным управлением. 4153.20-6 

ОСМ1533АП5 SN54ALS244 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на 
выходе с инверсным управлением. 4153.20-6 

ОСМ1533АП6 SN54ALS245 Восьмиканальный двунаправленный формирователь с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

ОСМ1533ИД3 SN54ALS154 Дешифратор 4х16. 4118.24-1 
ОСМ1533ИД4 SN54ALS155 Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4. 402.16-32 
ОСМ1533ИД7 SN54ALS138 Дешифратор демультиплексор из 3 в 8. 402.16-32 
ОСМ1533ИД17  Дешифратор состояний. 4119.28-1 
ОСМ1533ИЕ6 SN54ALS192 Двоично-десятичный реверсивный счётчик. 402.16-32 
ОСМ1533ИЕ7 SN54ALS193 Четырёхразрядный двоичный реверсивный счётчик. 402.16-32 

ОСМ1533ИЕ9 SN54ALS160 Четырёхразрядный двоично-десятичный счётчик с асинхронной 
установкой в состояние логический "0". 402.16-32 

ОСМ1533ИЕ10 SN54ALS161 Четырёхразрядный двоичный счётчик с асинхронной установкой в 
состояние логический "0". 402.16-32 

ОСМ1533ИЕ11 SN54ALS162 Четырёхразрядный двоично-десятичный счётчик с синхронной 
установкой в состояние логический "0". 402.16-32 

ОСМ1533ИЕ18 SN54ALS163 Четырёхразрядный двоичный счётчик с синхронной установкой в 
состояние логический "0". 402.16-32 

ОСМ1533ИП3 SN54ALS181 Арифметическо-логическое устройство. 4118.24-1 

ОСМ1533ИП4 SN54ALS182 Схема ускоренного переноса для арифметического логического 
узла. 402.16-32 

ОСМ1533ИП5 SN54ALS86 Девятиразрядная схема контроля чётности. 401.14-5 
ОСМ1533ИП6 SN54ALS242 Четырёхшинный приёмо-передатчик с инверсными выходами. 401.14-5 
ОСМ1533ИП7 SN54ALS243 Четырёхшинный приёмо-передатчик. 401.14-5 

ОСМ1533ИР22 SN54ALS373 Восьмиразрядный регистр на триггерах с защёлкой с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

ОСМ1533ИР23 SN54ALS374 Восьмиразрядный регистр на триггерах с защёлкой с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

ОСМ1533ИР24 SN54ALS299 Восьмиразрядный универсальный сдвиговый регистр. 4153.20-6 
ОСМ1533ИР31  Двадцатичетырёхразрядный последовательный регистр сдвига. 4119.28-1 
ОСМ1533ИР33 SN54ALS573 Восьмиразрядный буферный регистр. 4153.20-6 

ОСМ1533ИР34 SN54ALS873 Два четырёхразрядных буферных регистра с тремя устойчивыми 
состояниями на выходе. 4118.24-1 

ОСМ1533ИР37 SN54ALS574 Регистр восьмиразрядный буферный с тремя состояниями на 
выходе (с импульсным управлением). 4153.20-6 

ОСМ1533ИР38 SN54ALS874 Два четырёхразрядных регистра D-типа с тремя состояниями на 
выходе. 4118.24-1 

ОСМ1533ИР39  Схема регистров общего назначения с многоканальным доступом. 429.42-1 
ОСМ1533КП2 SN54ALS153 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4-1. 402.16-32 
ОСМ1533КП7 SN54ALS151 Селектор-мультиплексор на 8 каналов со стробированием. 402.16-32 

ОСМ1533КП11 SN54ALS257 Четырёхразрядный селектор-мультиплексор 2-1 с тремя 
устойчивыми состояниями. 402.16-32 
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Серия ОСМ1533 (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1533КП11А SN54ALS257 Четырёхразрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями. 402.16-32 

ОСМ1533КП12 SN54ALS253 Двухразрядный четырёхканальный коммутатор с тремя 
устойчивыми состояниями по выходу. 402.16-32 

ОСМ1533КП13 SN54ALS298 Четыре двухвходовых мультиплексора с запоминанием. 402.16-32 

ОСМ1533КП14 SN54ALS258 Четырёхразрядный селектор-мультиплексор 2-1 с тремя 
устойчивыми состояниями с инверсными выходами. 402.16-32 

ОСМ1533КП14А SN54ALS258 Четырёхразрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями 
с инверсными выходами. 402.16-32 

ОСМ1533КП15 SN54ALS251 Восьмивходовый селектор-мультиплексор с тремя устойчивыми 
состояниями. 402.16-32 

ОСМ1533КП16 SN54ALS157 Четырёхразрядный селектор-мультиплексор 2-1. 402.16-32 

ОСМ1533КП17 SN54ALS353 Сдвоенный селектор-мультиплексор 4х1 с тремя состояниями на 
выходе. 402.16-32 

ОСМ1533КП18 SN54ALS158 Четырёхразрядный селектор-мультиплексор 2-1 с инверсными 
выходами. 402.16-32 

ОСМ1533КП19 SN54ALS352 Сдвоенный селектор-мультиплексор 4х1. 402.16-32 
ОСМ1533ЛА1 SN54ALS20 Два логических элемента "4И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1533ЛА2 SN54ALS30 Логический элемент "8И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1533ЛА3 SN54ALS00 Четыре логических элемента "2И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1533ЛА4 SN54ALS10 Три логических элемента "3И-НЕ". 401.14-5 

ОСМ1533ЛА7 SN54ALS22 Два логических элемента "4И-НЕ" с открытыми коллекторными 
выходами. 401.14-5 

ОСМ1533ЛА8 SN54ALS01 Четыре логических элемента "2И-НЕ" с открытым коллекторным 
выходом. 401.14-5 

ОСМ1533ЛА9 SN54ALS03 Четыре логических элемента "2И-НЕ" с открытым коллекторным 
выходом. 401.14-5 

ОСМ1533ЛЕ1 SN54ALS02 Четыре логических элемента "2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1533ЛИ1 SN54ALS08 Четыре логических элемента "2И". 401.14-5 
ОСМ1533ЛН1 SN54ALS04 Шесть логических элементов "НЕ". 401.14-5 
ОСМ1533ЛН2 SN54ALS05 Шесть инверторов с открытым коллектором. 401.14-5 
ОСМ1533ЛН7 SN54ALS368 Шесть инверторов с тремя состояниями на выходе. 402.16-32 
ОСМ1533ЛН8 SN54ALS1004 Шесть инверторов с повышенной нагрузочной способностью. 401.14-5 
ОСМ1533ЛП3  Мажоритарный элемент. 402.16-32 
ОСМ1533ЛП5 SN54ALS86 Четыре двухвходовых логических элемента "Исключающее ИЛИ". 401.14-5 
ОСМ1533ЛР4 SN54ALS55 Логический элемент "4-4И-2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1533ЛР11 SN54ALS51 Логические элементы "2-2И-2ИЛИ-НЕ" и "3-3И-2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1533ЛР13 SN54ALS54 Логический элемент "3-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1533СП1 SN54ALS85 Схема сравнения двух четырёхразрядных чисел. 402.16-32 
ОСМ1533ТВ15 SN54ALS109 Два J-K триггера. 402.16-32 
ОСМ1533ТМ2 SN54ALS74 Два триггера D синхронных с дополняющими выходами. 401.14-5 
ОСМ1533ТМ8 SN54ALS175 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами. 402.16-32 
ОСМ1533ТМ9 SN54ALS174 Шесть D-триггеров. 402.16-32 
ОСМ1533ТР2 SN54ALS279 Четыре триггера R-S. 402.16-32 
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Серия 1554ТБМ 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В 

Напряжение питания 2,0÷6,0 В 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1554АП3ТБМ 54AC240 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями и 
инверсией на выходе. 4153.20-6 

1554АП4ТБМ 54AC241 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на 4153.20-6 
1554АП5ТБМ 54AC244 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на 4153.20-6 

1554АП6ТБМ 54AC245 Восьмиканальный двунаправленный приёмо-передатчик с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

1554ИД4ТБМ 54AC155 Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4. 402.16-32 
1554ИД7ТБМ 54AC138 Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе. 402.16-32 

1554ИД14ТБМ 54AC139 Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе. 402.16-32 
1554ИЕ6ТБМ 54AC192 Четырехразрядный двоично-десятичный реверсивный счетчик. 402.16-32 
1554ИЕ7ТБМ 54AC193 Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик. 402.16-32 

1554ИЕ10ТБМ 54AC161 Четырехразрядный двоичный счетчик с асинхронной установкой в 
состояние "Логический 0". 402.16-32 

1554ИЕ18ТБМ 54AC163 Четырехразрядный двоичный счетчик с синхронной установкой в 
состояние "Логический 0". 402.16-32 

1554ИЕ19ТБМ 54AC393 Два четырехразрядных двоичных счетчика с индивидуальной 
синхронизацией и сбросом. 401.14-5 

1554ИН1УБМ VHC16245 Два 8-канальных приемопередатчика с тремя состояниями на выходе Н16.48-1В 
1554ИП5ТБМ 54AC280 Девятиразрядная схема контроля четности. 401.14-5 

1554ИР22ТБМ 54AC373 Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе. 4153.20-6 

1554ИР23ТБМ 54AC374 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе. 4153.20-6 

1554ИР24ТБМ 54AC299 
Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с 
параллельным вводом-выводом, последовательным вводом 
информации, асинхронным сбросом и тремя состояниями на выходе. 

4153.20-6 

1554ИР35ТБМ 54AC273 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с входом установки. 4153.20-6 

1554ИР37ТБМ 54AC574 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе. 4153.20-6 

1554ИР40ТБМ 54AC533 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями и инверсией на 4153.20-6 

1554ИР41ТБМ 54AC534 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями и инверсией на 4153.20-6 

1554КП2ТБМ 54AC153 Два селектора-мультиплексора 4-1. 402.16-32 
1554КП7ТБМ 54AC151 Селектор-мультиплексор 8-1 со стробированием. 402.16-32 

1554КП11ТБМ 54AC257 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на 402.16-32 
1554КП12ТБМ 54AC253 Два селектора-мультиплексора 4-1 с тремя состояниями на выходе. 402.16-32 

1554КП14ТБМ 54AC258 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями и 
инверсией на выходе. 402.16-32 

1554КП15ТБМ 54AC251 Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе. 402.16-32 
1554КП16ТБМ 54AC157 Четыре селектора-мультиплексора 2-1. 402.16-32 
1554КП18ТБМ 54AC158 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе. 402.16-32 
1554ЛА1ТБМ 54AC20 Два логических элемента "4И-НЕ". 401.14-5 
1554ЛА2ТБМ 54AC30 Логический элемент "8И-НЕ". 401.14-5 
1554ЛА3ТБМ 54AC00 Четыре логических элемента "2И-НЕ". 401.14-5 
1554ЛА4ТБМ 54AC10 Три логических элемента "3И-НЕ". 401.14-5 
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Серия 1554ТБМ (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1554ЛЕ1ТБМ 54AC02 Четыре логических элемента "2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
1554ЛИ1ТБМ 54AC08 Четыре логических элемента "2И". 401.14-5 
1554ЛИ3ТБМ 54AC11 Три логических элемента "3И". 401.14-5 
1554ЛИ6ТБМ 54AC21 Два логических элемента "4И". 401.14-5 
1554ЛИ9ТБМ 54AC34 Шесть логических повторителей. 401.14-5 
1554ЛЛ1ТБМ 54AC32 Четыре логических элемента "2ИЛИ". 401.14-5 
1554ЛН1ТБМ 54AC04 Шесть логических элементов "НЕ". 401.14-5 
1554ЛП5ТБМ 54AC86 Четыре двухвходовых логических элемента "Исключающее ИЛИ". 401.14-5 
1554ЛП8ТБМ 54AC125 Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе. 401.14-5 
1554ЛР11ТБМ 54AC51 Логические элементы "2-2И-2ИЛИ-НЕ" и "3-3И-2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
1554ЛР13ТБМ 54AC54 Логический элемент "3-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
1554СП1ТБМ 54AC85 Схема сравнения двух четырехразрядных чисел. 402.16-32 
1554ТВ9ТБМ 54AC112 Два J-K триггера с управлением отрицательным фронтом по 402.16-32 

1554ТВ15ТБМ 54AC109 Два J-K с управлением положительным фронтом по тактовому 402.16-32 
1554ТЛ2ТБМ 54AC14 Шесть триггеров Шмитта-инверторов. 401.14-5 
1554ТМ2ТБМ 54AC74 Два D-триггера с установкой и сбросом. 401.14-5 
1554ТМ8ТБМ 54AC175 Четыре D-триггера с общими входами управления и сброса. 402.16-32 
1554ТМ9ТБМ 54AC174 Шесть D-триггеров. 402.16-32 
1554ТР2ТБМ 54AC279 Четыре R-S триггера. 402.16-32 

Серия ОСМ1554ТБМ 
  Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В 

Напряжение питания 2,0÷6,0 В 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1554АП3ТБМ 54AC240 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями и 
инверсией на выходе. 4153.20-6 

ОСМ1554АП4ТБМ 54AC241 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на 
выходе. 4153.20-6 

ОСМ1554АП5ТБМ 54AC244 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на 
выходе. 4153.20-6 

ОСМ1554АП6ТБМ 54AC245 Восьмиканальный двунаправленный приёмо-передатчик с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

ОСМ1554ИД4ТБМ 54AC155 Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4. 402.16-32 
ОСМ1554ИД7ТБМ 54AC138 Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе. 402.16-32 
ОСМ1554ИД14ТБМ 54AC139 Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе. 402.16-32 
ОСМ1554ИЕ6ТБМ 54AC192 Четырехразрядный двоично-десятичный реверсивный счетчик. 402.16-32 
ОСМ1554ИЕ7ТБМ 54AC193 Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик. 402.16-32 
ОСМ1554ИЕ10ТБМ 54AC161 Четырехразрядный двоичный счетчик с асинхронной установкой в 

состояние "Логический 0". 
402.16-32 

ОСМ1554ИЕ18ТБМ 54AC163 Четырехразрядный двоичный счетчик с синхронной установкой в 
состояние "Логический 0". 

402.16-32 

ОСМ1554ИЕ19ТБМ 54AC393 Два четырехразрядных двоичных счетчика с индивидуальной 
синхронизацией и сбросом. 

401.14-5 

ОСМ1554ИП5ТБМ 54AC280 Девятиразрядная схема контроля четности. 401.14-5 
ОСМ1554ИР22ТБМ 54AC373 Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с 

параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на 
4153.20-6 
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Серия ОСМ1554ТБМ (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1554ИР23ТБМ 54AC374 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на 4153.20-6 

ОСМ1554ИР24ТБМ 54AC299 
Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с 
параллельным вводом-выводом, последовательным вводом 
информации, асинхронным сбросом и тремя состояниями на 

4153.20-6 

ОСМ1554ИР35ТБМ 54AC273 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с 
параллельным вводом-выводом данных, с входом установки. 4153.20-6 

ОСМ1554ИР37ТБМ 54AC574 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на 4153.20-6 

ОСМ1554ИР40ТБМ 54AC533 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями и 4153.20-6 

ОСМ1554ИР41ТБМ 54AC534 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями и 4153.20-6 

ОСМ1554КП2ТБМ 54AC153 Два селектора-мультиплексора 4-1. 402.16-32 
ОСМ1554КП7ТБМ 54AC151 Селектор-мультиплексор 8-1 со стробированием. 402.16-32 
ОСМ1554КП11ТБМ 54AC257 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на 402.16-32 
ОСМ1554КП12ТБМ 54AC253 Два селектора-мультиплексора 4-1 с тремя состояниями на выходе. 402.16-32 

ОСМ1554КП14ТБМ 54AC258 
Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями и 
инверсией на выходе. 402.16-32 

ОСМ1554КП15ТБМ 54AC251 Селектор-мультиплексор 8-1 с тремя состояниями на выходе. 402.16-32 
ОСМ1554КП16ТБМ 54AC157 Четыре селектора-мультиплексора 2-1. 402.16-32 
ОСМ1554КП18ТБМ 54AC158 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе. 402.16-32 
ОСМ1554ЛА1ТБМ 54AC20 Два логических элемента "4И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1554ЛА2ТБМ 54AC30 Логический элемент "8И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1554ЛА3ТБМ 54AC00 Четыре логических элемента "2И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1554ЛА4ТБМ 54AC10 Три логических элемента "3И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1554ЛЕ1ТБМ 54AC02 Четыре логических элемента "2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1554ЛИ1ТБМ 54AC08 Четыре логических элемента "2И". 401.14-5 
ОСМ1554ЛИ3ТБМ 54AC11 Три логических элемента "3И". 401.14-5 
ОСМ1554ЛИ6ТБМ 54AC21 Два логических элемента "4И". 401.14-5 
ОСМ1554ЛИ9ТБМ 54AC34 Шесть логических повторителей. 401.14-5 
ОСМ1554ЛЛ1ТБМ 54AC32 Четыре логических элемента "2ИЛИ". 401.14-5 
ОСМ1554ЛН1ТБМ 54AC04 Шесть логических элементов "НЕ". 401.14-5 
ОСМ1554ЛП5ТБМ 54AC86 Четыре двухвходовых логических элемента "Исключающее ИЛИ". 401.14-5 
ОСМ1554ЛП8ТБМ 54AC125 Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе. 401.14-5 
ОСМ1554ЛР11ТБМ 54AC51 Логические элементы "2-2И-2ИЛИ-НЕ" и "3-3И-2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1554ЛР13ТБМ 54AC54 Логический элемент "3-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1554СП1ТБМ 54AC85 Схема сравнения двух четырехразрядных чисел. 402.16-32 

ОСМ1554ТВ9ТБМ 54AC112 Два J-K триггера с управлением отрицательным фронтом по 
тактовому входу. 402.16-32 

ОСМ1554ТВ15ТБМ 54AC109 Два J-K с управлением положительным фронтом по тактовому 
входу. 402.16-32 

ОСМ1554ТЛ2ТБМ 54AC14 Шесть триггеров Шмитта-инверторов. 401.14-5 
ОСМ1554ТМ2ТБМ 54AC74 Два D-триггера с установкой и сбросом. 401.14-5 
ОСМ1554ТМ8ТБМ 54AC175 Четыре D-триггера с общими входами управления и сброса. 402.16-32 
ОСМ1554ТМ9ТБМ 54AC174 Шесть D-триггеров. 402.16-32 
ОСМ1554ТР2ТБМ 54AC279 Четыре R-S триггера. 402.16-32 
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Серия 1594 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания 4,5÷5,5 В. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1594АП3Т 54ACT240 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями и 
инверсией на выходе. 4153.20-6 

1594АП4Т 54ACT241 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на выходе. 4153.20-6 
1594АП5Т 54ACT244 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на выходе. 4153.20-6 

1594АП6Т 54ACT245 Восьмиканальный двунаправленный приёмо-передатчик с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

1594ИД4Т 54ACT155 Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4. 402.16-32 
1594ИД7Т 54ACT138 Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе. 402.16-32 
1594ИД14Т 54ACT139 Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе. 402.16-32 
1594ИЕ6Т 54ACT192 Четырёхразрядный двоично-десятичный реверсивный счётчик. 402.16-32 
1594ИЕ7Т 54ACT193 Четырёхразрядный двоичный реверсивный счётчик. 402.16-32 

1594ИЕ10Т 54ACT161 Четырёхразрядный двоичный счётчик с асинхронной установкой в 
состояние "Логический 0". 402.16-32 

1594ИЕ18Т 54ACT163 Четырёхразрядный двоичный счётчик с синхронной установкой в 
состояние "Логический 0". 402.16-32 

1594ИЕ19Т 54ACT393 Два четырёхразрядных двоичных счётчика с индивидуальной 
синхронизацией и сбросом. 401.14-5 

1594ИП5Т 54ACT280 Девятиразрядная схема контроля чётности. 401.14-5 

1594ИР22Т 54ACT373 Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе. 4153.20-6 

1594ИР23Т 54ACT374 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе. 4153.20-6 

1594ИР24Т 54ACT299 
Восьмиразрядный сдвиговый регистр с параллельным вводом-выводом, 
последовательным вводом информации, асинхронным сбросом и тремя 
состояниями на выходе. 

4153.20-6 

1594ИР35Т 54ACT273 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с входом установки. 4153.20-6 

1594ИР40Т 54ACT533 Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями и инверсией на выходе. 4153.20-6 

1594ИР41Т 54ACT534 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями и инверсией на выходе. 4153.20-6 

1594КП11Т 54ACT257 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на выходе. 402.16-32 

1594КП14Т 54ACT258 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями и инверсией 
на выходе. 402.16-32 

1594КП16Т 54ACT157 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе. 402.16-32 
1594КП18Т 54ACT158 4-х разрядный селектор-мультиплексор 2-1 с инверсными выходами. 402.16-32 
1594ЛА1Т 54ACT20 Два логических элемента "4И-НЕ". 401.14-5 
1594ЛА2Т 54ACT30 Логический элемент "8И-НЕ". 401.14-5 
1594ЛА3Т 54ACT00 Четыре логических элемента "2И-НЕ". 401.14-5 
1594ЛА4Т 54ACT10 Три логических элемента "3И-НЕ". 401.14-5 
1594ЛЕ1Т 54ACT02 Четыре логических элемента "2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
1594ЛЕ4Т 54ACT27 Три логических элемента "3ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
1594ЛИ1Т 54ACT08 Четыре логических элемента "2И". 401.14-5 
1594ЛИ3Т 54ACT11 Три логических элемента "3И". 401.14-5 
1594ЛИ6Т 54ACT21 Два логических элемента "4И". 401.14-5 
1594ЛИ9Т 54ACT34 Шесть логических повторителей. 401.14-5 
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Серия 1594 (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1594ЛЛ1Т 54ACT32 Четыре логических элемента "2ИЛИ". 401.14-5 
1594ЛН1Т 54ACT04 Шесть логических элементов "НЕ". 401.14-5 
1594ЛП8Т 54ACT125 Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе. 401.14-5 

1594ТВ9Т 54ACT112 Два J-K триггера с управлением отрицательным фронтом тактового 
сигнала. 402.16-32 

1594ТВ15Т 54ACT109 Два J-K триггера с управлением положительным фронтом тактового 
сигнала. 402.16-32 

1594ТЛ2Т 54ACT14 Шесть триггеров Шмитта-инверторов. 401.14-5 
1594ТМ2Т 54ACT74 Два D-триггера с установкой и сбросом. 401.14-5 

Серия ОСМ1594 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания 4,5÷5,5 В. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1594АП3Т 54ACT240 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями и 
инверсией на выходе. 4153.20-6 

ОСМ1594АП4Т 54ACT241 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на 4153.20-6 
ОСМ1594АП5Т 54ACT244 Два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на 4153.20-6 

ОСМ1594АП6Т 54ACT245 Восьмиканальный двунаправленный приёмо-передатчик с тремя 
состояниями на выходе. 4153.20-6 

ОСМ1594ИД4Т 54ACT155 Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4. 402.16-32 
ОСМ1594ИД7Т 54ACT138 Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе. 402.16-32 
ОСМ1594ИД14Т 54ACT139 Два дешифратора-демультиплексора 2-4 с инверсией на выходе. 402.16-32 
ОСМ1594ИЕ6Т 54ACT192 Четырёхразрядный двоично-десятичный реверсивный счётчик. 402.16-32 
ОСМ1594ИЕ7Т 54ACT193 Четырёхразрядный двоичный реверсивный счётчик. 402.16-32 

ОСМ1594ИЕ10Т 54ACT161 Четырёхразрядный двоичный счётчик с асинхронной установкой в 
состояние "Логический 0". 402.16-32 

ОСМ1594ИЕ18Т 54ACT163 Четырёхразрядный двоичный счётчик с синхронной установкой в 
состояние "Логический 0". 402.16-32 

ОСМ1594ИЕ19Т 54ACT393 Два четырёхразрядных двоичных счётчика с индивидуальной 
синхронизацией и сбросом. 401.14-5 

ОСМ1594ИП5Т 54ACT280 Девятиразрядная схема контроля чётности. 401.14-5 

ОСМ1594ИР22Т 54ACT373 Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе. 4153.20-6 

ОСМ1594ИР23Т 54ACT374 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе. 4153.20-6 

ОСМ1594ИР24Т 54ACT299 
Восьмиразрядный сдвиговый регистр с параллельным вводом-
выводом, последовательным вводом информации, асинхронным 
сбросом и тремя состояниями на выходе. 

4153.20-6 

ОСМ1594ИР35Т 54ACT273 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с входом установки. 4153.20-6 

ОСМ1594ИР40Т 54ACT533 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями и инверсией на 4153.20-6 

ОСМ1594ИР41Т 54ACT534 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 
вводом-выводом данных, с тремя состояниями и инверсией на 4153.20-6 

ОСМ1594КП11Т 54ACT257 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на 402.16-32 

ОСМ1594КП14Т 54ACT258 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями и 
инверсией на выходе. 402.16-32 
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Серия ОСМ1594 (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

ОСМ1594КП16Т 54ACT157 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе. 402.16-32 
ОСМ1594КП18Т 54ACT158 4-х разрядный селектор-мультиплексор 2-1 с инверсными выходами. 402.16-32 
ОСМ1594ЛА1Т 54ACT20 Два логических элемента "4И-НЕ". 401.14-5 

ОСМ1594ЛА2Т 54ACT30 Логический элемент "8И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1594ЛА3Т 54ACT00 Четыре логических элемента "2И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1594ЛА4Т 54ACT10 Три логических элемента "3И-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1594ЛЕ1Т 54ACT02 Четыре логических элемента "2ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1594ЛЕ4Т 54ACT27 Три логических элемента "3ИЛИ-НЕ". 401.14-5 
ОСМ1594ЛИ1Т 54ACT08 Четыре логических элемента "2И". 401.14-5 
ОСМ1594ЛИ3Т 54ACT11 Три логических элемента "3И". 401.14-5 
ОСМ1594ЛИ6Т 54ACT21 Два логических элемента "4И". 401.14-5 
ОСМ1594ЛИ9Т 54ACT34 Шесть логических повторителей. 401.14-5 
ОСМ1594ЛЛ1Т 54ACT32 Четыре логических элемента "2ИЛИ". 401.14-5 
ОСМ1594ЛН1Т 54ACT04 Шесть логических элементов "НЕ". 401.14-5 
ОСМ1594ЛП8Т 54ACT125 Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе. 401.14-5 

ОСМ1594ТВ9Т 54ACT112 Два J-K триггера с управлением отрицательным фронтом тактового 
сигнала. 402.16-32 

ОСМ1594ТВ15Т 54ACT109 Два J-K триггера с управлением положительным фронтом тактового 
сигнала. 402.16-32 

ОСМ1594ТЛ2Т 54ACT14 Шесть триггеров Шмитта-инверторов. 401.14-5 
ОСМ1594ТМ2Т 54ACT74 Два D-триггера с установкой и сбросом. 401.14-5 

Серия 5584 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В 

Напряжение питания 2,0÷5,5 В 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 
5584АП3Т 

5584АП3АТ 4153.20-6 

5584АП3АТ1 
74VHC240 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями и 

инверсией на выходе 4157.20-А 
5584АП5Т 

5584АП5АТ 4153.20-6 

5584АП5АТ1 
74VHC244 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на 

выходе 
4157.20-А 

5584АП6Т 
5584АП6АТ 4153.20-6 

5584АП6АТ1 
74VHC245 Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя 

состояниями на выходе 
4157.20-А 

5584АП7Т 4153.20-6 
5584АП7Т1 

 Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик со схемой 
удержания информации на входе и тремя состояниями на выходе 4157.20-А 

5584ИД7Т 
5584ИД7АТ 74VHC138 Дешифратор-демультиплексор 3 – 8 с инверсией на выходе 402.16-32 

5584ИД14Т 
5584ИД14АТ 74VHC139 Два дешифратора-демультиплексора 2 – 4 с инверсией на выходе 402.16-32 

5584ИЕ7Т 
5584ИЕ7АТ 74VHC193 Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик 402.16-32 

5584ИЕ10Т 
5584ИЕ10АТ 74VHC161 Четырехразрядный двоичный счетчик с асинхронной установкой в 

состояние "Логический 0" 402.16-32 
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Серия 5584 (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

5584ИР8Т 
5584ИР8АТ 

74VHC164 Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным вводом, 
параллельным выводом данных и асинхронным сбросом 401.14-5 

5584ИР22Т 
5584ИР22АТ 4153.20-6 

5584ИР22АТ1 
74VHC373 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на 
выходе 4157.20-А 

5584ИР23Т 
5584ИР23АТ 4153.20-6 

5584ИР23АТ1 
74VHC374 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 

вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе 
4157.20-А 

5584ИР33Т 
5584ИР33АТ 4153.20-6 

5584ИР33АТ1 
74VHC573 Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным 

вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе 
4157.20-А 

5584ИР35Т 
5584ИР35АТ 4153.20-6 

5584ИР35АТ1 
74VHC273 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с параллельным 

вводом-выводом данных, с входом установки 
4157.20-А 

5584КП11Т 
5584КП11АТ 74VHC257 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на 

выходе 402.16-32 

5584ЛА3Т 
5584ЛА3АТ 74VHC00 Четыре логических элемента 2И-НЕ 401.14-5 

5584ЛЕ1Т 
5584ЛЕ1АТ 74VHC02 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ 401.14-5 

5584ЛИ1Т 
5584ЛИ1АТ 74VHC08 Четыре логических элемента 2И 401.14-5 

5584ЛЛ1Т 
5584ЛЛ1АТ 74VHC32 Четыре логических элемента 2ИЛИ 401.14-5 

5584ЛН1Т 
5584ЛН1АТ 74VHC04 Шесть логических элементов “НЕ” 401.14-5 

5584ЛП5Т 
5584ЛП5АТ 74VHC86 Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ 401.14-5 

5584ТЛ2Т 
5584ТЛ2АТ 74VHC14 Шесть триггеров Шмитта-инверторов 401.14-5 

5584ТМ2Т 
5584ТМ2АТ 74VHC74 Два D-триггера с установкой и сбросом 401.14-5 

5584ТМ9Т 
5584ТМ9АТ 74VHC174 Шесть D-триггеров 402.16-32 
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Серия ОСМ5584 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического электричества 
2000 В 

Напряжение питания 2,0÷5,5 В 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 
ОСМ5584АП3Т 
ОСМ5584АП3АТ 74VHC240 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями и 

инверсией на выходе 4153.20-6 

ОСМ5584АП5Т 
ОСМ5584АП5АТ 

74VHC244 Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на 
выходе 4153.20-6 

ОСМ5584АП6Т 
ОСМ5584АП6АТ 

74VHC245 Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя 
состояниями на выходе 4153.20-6 

ОСМ5584ИД7Т 
ОСМ5584ИД7АТ 

74VHC138 Дешифратор-демультиплексор 3 – 8 с инверсией на выходе 402.16-32 

ОСМ5584ИД14Т 
ОСМ5584ИД14АТ 

74VHC139 Два дешифратора-демультиплексора 2 – 4 с инверсией на выходе 402.16-32 

ОСМ5584ИЕ7Т 
ОСМ5584ИЕ7АТ 

74VHC193 Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик 402.16-32 

ОСМ5584ИЕ10Т 
ОСМ5584ИЕ10АТ 

74VHC161 Четырехразрядный двоичный счетчик с асинхронной установкой 
в состояние "Логический 0" 402.16-32 

ОСМ5584ИР8Т 
ОСМ5584ИР8АТ 

74VHC164 Восьмиразрядный сдвиговый регистр с последовательным 
вводом, параллельным выводом данных и асинхронным сбросом 401.14-5 

ОСМ5584ИР22Т 

ОСМ5584ИР22АТ 
74VHC373 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на 
выходе 

4153.20-6 

ОСМ5584ИР23Т 

ОСМ5584ИР23АТ 
74VHC374 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на 
выходе 

4153.20-6 

ОСМ5584ИР33Т 

ОСМ5584ИР33АТ 
74VHC573 

Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на 
выходе 

4153.20-6 

ОСМ5584ИР35Т 
ОСМ5584ИР35АТ 

74VHC273 Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с 
параллельным вводом-выводом данных, с входом установки 4153.20-6 

ОСМ5584КП11Т 
ОСМ5584КП11АТ 

74VHC257 Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на 
выходе 402.16-32 

ОСМ5584ЛА3Т 
ОСМ5584ЛА3АТ 

74VHC00 Четыре логических элемента 2И-НЕ 401.14-5 

ОСМ5584ЛЕ1Т 
ОСМ5584ЛЕ1АТ 

74VHC02 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ 401.14-5 

ОСМ5584ЛИ1Т 
ОСМ5584ЛИ1АТ 

74VHC08 Четыре логических элемента 2И 401.14-5 

ОСМ5584ЛЛ1Т 
ОСМ5584ЛЛ1АТ 

74VHC32 Четыре логических элемента 2ИЛИ 401.14-5 

ОСМ5584ЛН1Т 
ОСМ5584ЛН1АТ 

74VHC04 Шесть логических элементов “НЕ” 401.14-5 

ОСМ5584ЛП5Т 
ОСМ5584ЛП5АТ 

74VHC86 Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ 401.14-5 

ОСМ5584ТЛ2Т 
ОСМ5584ТЛ2АТ 

74VHC14 Шесть триггеров Шмитта-инверторов 401.14-5 
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Серия ОСМ5584 (продолжение) 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 
ОСМ5584ТМ2Т 
ОСМ5584ТМ2АТ 

74VHC74 Два D-триггера с установкой и сбросом 401.14-5 

ОСМ5584ТМ9Т 
ОСМ5584ТМ9АТ 

74VHC174 Шесть D-триггеров 402.16-32 

• БМК и ПЛИС 
 
5585БЦ1У 

 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 2000 В. 

Напряжение питания 5,0 В ± 10%. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

5585БЦ1У Базовый матричный кристалл объемом 500 логических вентилей H18.64-3B 

5577ХС1Т* 
 Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С 
Допустимое значение потенциала статического 
электричества 1000 В. 

Напряжение питания  4.5 — 5.5 B. 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

5577ХС1Т* A1010В 
фирмы Actel, 

БИС FPGA объемом 1200 произвольно 
коммутируемых эквивалентных вентилей 4226.108-2 

* - освоение 

• Силовая электроника 

• Серия 1326* 
напряжение питания (входное напряжение) микросхемы в диапазоне от 10 до 35В 

 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1326ПН1Т АР1501 ф. «Anachip» 

Микросхема понижающего DC/DC конвертора, 
напряжение питания (входное напряжение) 
микросхемы в диапазоне от 10 до 35В. 
Номинальное значение выходного напряжения 
импульсного стабилизатора – 5В. 
Выходной ток -  1А

4116.8-3 

Серия 1325* 
Обозначение Прототип Функциональное назначение Корпус 

1325ЕР1У* Стабилизатор напряжения непрерывный 
регулируемый положительной полярности 

1325ЕН1.8У* 
1325ЕН2.5У* 
1325ЕН2.85У* 

1325ЕН3У* 
1325ЕН3.3У* 
1325ЕН5У* 

AMS1117A 
ф. AMS, США 

LD1117С 
ф. STM, США 

Стабилизатор напряжения непрерывный 
фиксированный положительной полярности: 
1,8В; 2,5В; 2,85В; 3,0В; 3,3В; 5,0В. 
Выходной ток не более 800 мА. 

КТ-93-1 

* - освоение 
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• Полупроводниковые приборы 
Диапазон рабочих температур -60°÷+125°С. 

 

Обозначение Функциональное назначение Корпус 

2Д510А Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диоды предназначены для 
работы в аппаратуре специального назначения КД-3 

2Д522Б Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диоды предназначены для 
работы в аппаратуре специального назначения КД-3 

  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 
Калькуляторные ИМС 

 

 
101 ФИЛИАЛ «ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

• КМОП ИМС для калькуляторов с ЖКИ 
 

4 стандартные функции (+, -, х, ÷), %, √, операции с памятью 
Питание 

Ток, мкА Обозначение 
(прототип) 

Сохран-
ность па-
мяти при  
выклю-
чении 
питания 

Коли-
чество 
кла-
виш 

Так-
тильный 
звук 

(Touch/ 
Tone) 

Тополо-
гия 

Встроен-
ный 

резистор 
генера-
тора 

Маркер 
(точка 
триад)

На-
пряже-
ние, 
В 

Ди-
нами
че-
ский 

Стати- 
ческий 

Дополнительные 
функции 

ИМС для 12-разрядных калькуляторов с ЖКИ 
IZ1278B 
(KS6078С)   

 32  прямая да да 1,5 6,5 1,0 

IZ1278BM 
(KS6078С) 

 32  зеркаль-
ная 

да да 1,5 6,5 1,0 
Функция MU, 
2 регистра памяти 
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• КМОП ИМС для электронных часов 
 

ЖКИ Выполняемые функции 

Обозначение 
(Прототип) 

Раз-
ряд-
ность 

Ука-
за-
тели 

транс-
паран-
ты 

часы, 
мин, 
сек, 

месяц, 
дата 

бу-
диль-
ник 

секун-
домер 

12/ 
24 ч 

Муль-
типлекс
ность 

Ток 
 потреб-
ления 
без на-
грузки,
мкА 

Пита-
ние, 
В 

Примечание 

Для часов с цифровой индикацией 

IZ6090F/G/L 
(KS5190) 6 7 4 + + 1/100 12/24 1/2 2,0 1,5  

IZ6090S 6 7 4 + + 1/100 12/24 1/2 2,0 1,5 С отключением 
ЖКИ 

IZ6090H 6 7 4 + + 1/100 12/24 1/2 2,0 3,0  
IZ6095C 
(KS5195) 4  5 + +  12/24 1/2 2,0 1,5  

IZ6099Е/F/L/C 
(KS5199) 3,5  1 +   12 ч 1/2 1,5 1,5  

IZ6099K 3,5  1 +   12/24  1,5 1,5  

IZ6199 3,5  1 +   12 1/2 1,5 3,0 IZ6099+EL 

IZ6092 12  6 + + + 12/24 1/3 2,5 1,5 2-строчный ЖКИ 

IZ6093/L 12  6 + + + 12/24 1/3 2,5 3,0 2-строчный ЖКИ 

IZ6193 12  6 + + + 12/24 1/3 2,5 3,0 IZ6093+EL 

IZ6597/B 12  6 + + + 12/24 1/3 2,5 3,0 

Встроенный вы-
соковольтный 
драйвер EL под-

светки 

IZ6094 10  6 + + + 12/24 1/4 2,5 3,0 2-строчный ЖКИ 

IZ6018 12 - 8 + + + 12/24 1/3 2,0 3,0 °С: -20÷+60 
°F: -4÷+140 

IZ6006 3,5   M, с    1/2 3,0 1,5 Счетчик-таймер 

IZ7008-01 8 7 2 +   24 ч 1/1 1,4 1.5, 3.0 
Цифровая под-

стройка ±6,3 с/сут, 
0,1 с/сут 

IZ7008-01 8  4 + +  24 ч 1/2 1,4 1.5, 3.0 
Цифровая под-

стройка ±6,3 с/сут, 
0,1 с/сут 

IZ7008-02 8 7 7 + + 1/10 24 ч 1/2 1,3 1.5, 3.0 
Таймер. Цифровая 
подстройка ±6,3 
с/сут, 0,1 с/сут 

IZ7008-02 8 7 6 + +  24 ч 1/2 1,5 1.5, 3.0 Цифровая под-
стройка 
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• КМОП ИМС для электронных часов (продолжение) 
 

ЖКИ Выполняемые функции 

Обозначение 
(Прототип) разряд-

ность 
указа-
тели 

транс-
паран-
ты 

часы,
мин, 
сек, 

месяц,
дата 

бу-
диль-
ник 

секун-
домер 

12/ 
24 ч 

Муль-
типлекс
ность 

Ток  
потребле-

ния 
 без на-
грузки, 
мкА 

Пита-
ние,  
В 

Примечание 

IZ7010 7 - 5 + + - 24 1/2 3,0 1,5 Счет шагов, кало-
рий, км, миль 

Для часов со стрелочной индикацией 

IZ6013В 
(KS5113)    Ч, м, с   12 1/6 2,5 1,5 Стрелочный ЖК 

индикатор 
IZ33173 

(W33173) 2,0 1,5 Длительность 
импульса 31,25 мс

IZ33174 

Схема управления шаговым двигателем для крупногабаритных квар-
цевых часов 2,0 1,5 

Длительность 
импульса 
46,875 мс 

IZ33263B 
(W33263) 

Схема управления шаговым двигателем для крупногабаритных квар-
цевых часов с функцией будильника 2,0 1,5 Длительность 

импульса 31,25 мс

IZ33567B 
(W33567) 

Схема управления шаговым двигателем для крупногабаритных квар-
цевых часов с функцией будильника Крещендо 
(4 steps+SNOOZE) 

2,0 1,5 
Длительность 
импульса 31,25 мс

Для часов с цифровой LED индикацией 

IZ8560 4  5 Ч, м +  12/24  5,0 -14…-6,5  

Для часов с цифровой вакуумнолюминисцентной индикацией 

IN9012AN 
IN9012BN 4  10 + -  24   5,0 DIP-24 
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• ИМС музыкальных синтезаторов 
ICC в режиме, мкА 

Обозначение 
Макси-
мальное 

число мело-
дий (нот) 

UСС, 
В воспроизведения 

мелодии остановка Тип корпуса Примечание 

УМС-7-ХХ 8 (192) 2,70-3,30 200 5 2102Ю.14-В  

УМС-8-ХХ 8 (192) 1,35-2,00 100 10 2102Ю.14-В  

IZ8018 8 (512) 1,50 500 0,5 б/к  

IZ8021 4 (127) 1,5 (3,0) 500 0,5 б/к,  
ТО-92, DIP8 

Двухтональный
(DUAL TONE) 

ХХ - номер кодировки, определяющий мелодии 
По желанию заказчика могут быть запрограммированы новые мелодии 
Телефон для справок: (017) 2786 853 

• ИМС для электронных термометров 
Обозначе-

ние 
Прото-
тип 

Функциональное  
назначение Основные характеристики 

Кол-во кон-
тактных 
площадок 

IZ8005 HT7501 ИМС для медицин-
ского термометра 

 Напряжение питания 1,5 В 
 Диапазон измеряемой температуры: +32,00°С ∼ +43,00°С  
 Разрешение: 0,01°С 
 Точность: ±1°С 
 Самотестирование 
 Сигнал предупреждение о лихорадке 
 Удержание (сохранение) показаний (наиболее высокой 

температуры) 
 Автоматическое отключение после 8 мин 40 сек 
 Функции вкл/выкл одной клавишей 

37 

IZ8016  ИМС для электронно-
го термометра 

 Диапазон измеряемой температуры: -50°С - +50°С  
(-58°F - +122°F) 

 Разрешение: 0,2°С (°F) 
 Точность: ±1°С (°F) 
 Напряжение питания 1,5 В 
 Измерительный цикл 1, 3, 5, и 10 секунд (по умолчанию 

– 10 секунд) 
 Измерительный RC-генератор на внешних резисторе и 
емкости 

 32кГц тактовый RC-генератор на встроенной емкости 
 Последовательный интерфейс 
 Встроенная схема нелинейной цифровой коррекции 
 3,5-разрядный ЖКИ с двойным мультиплексированием 

36 

IZ8071  
ИМС цифрового ме-
дицинского термо-

метра 

 Диапазон измеряемой температуры: 
от 32 до 42°C (от 89.6 до 107.6°F) 

 Точность измерения:  
±0.05°C – от 35 до 38°C,   
±0.1°C – от 32 до 35°C и от 38°C до 42°C 

 Разрешение: 0.0025°C 
 RC-генератор с собственной частотой 32.32кГц (внешнее 
сопротивление) с функцией настройки 

 Схема драйвера ЖКИ 
3COM x 11SEG, 1/3 duty,1/2 bias 
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• ИМС для электронных термометров (продолжение) 

Обозначе-
ние 

Прото-
тип 

Функциональное  
назначение Основные характеристики Тип  

корпуса 

IN18B20* 
IN18B20D* DS18B20 

Микросхема цифро-
вого датчика-

измерителя темпера-
туры промышленного 

диапазона 

 Диапазон измеряемой температуры: от минус 55°C до 
+125°C; 

 Преобразование значения температуры в 12-ти битный 
цифровой код; 

 Программируемая пользователем точность представления 
температуры от 9 до 12 бит; 

 Наличие сигнала предупреждения о превышении темпера-
турой запрограммированных пользователем пороговых 
значений; 

 Наличие в каждой ИМС уникального 64-битного серийно-
го номера, недоступного для изменения пользователем; 

 Запись/чтение данных из памяти ИМС, передача данных по 
однопроводному интерфейсу 

4303Ю.8-А 
ТО-92 

* освоение 
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• Мощные N-канальные полевые с изолированным затвором 
транзисторы (MOSFET)  
Наименование 

изделия Прототип Функциональное обозначение Тип 
корпуса 

IFP50N061 WFP50N06 N – канальный транзистор 60 В; 0,023 Ом – 50 А TO-220/3 
IZ70N06  N – канальный транзистор 60 В; 0,015 Ом – 70 А б/к 
IZ85N06  N – канальный транзистор 60 В; 0,012 Ом – 85 А б/к 
IZ75N75  N – канальный транзистор 75 В; 0,017 Ом – 75 А б/к 
IFP75N08 WFP75N08 N – канальный транзистор 80 В; 0,015 Ом – 75 А TO-220/3 
IZ630  N – канальный транзистор 200 В; 0,400 Ом – 9 А б/к 
IZ640  N – канальный транзистор 200 В; 0.180 Ом – 18 А б/к 
IZ634  N – канальный транзистор 250 В; 0,450 Ом – 8 А б/к 
IFP730 WFP730 N – канальный транзистор 400 В; 0,950 Ом – 6 А TO-220/3 
IFP740 WFP740 N – канальный транзистор 400 В; 0,550 Ом – 10 А TO-220/3 
IFP830 WFP830 N – канальный транзистор 500 В; 1,400 Ом – 5 А TO-220/3 
IFP840 WFP840 N – канальный транзистор 500 В; 0,850 Ом – 8 А TO-220/3 
IZ13N50  N – канальный транзистор 500 В; 0,490 Ом – 13 А б/к 
IZ20N50  N – канальный транзистор 500 В; 0,260 Ом – 20 А б/к 
IZ50N50  N – канальный транзистор 500 В; 0,120 Ом – 50 А б/к 
IFP1N60 WFP1N60 TO-220/3 
IFU1N60 WFU1N60 I-PAK 
IFD1N60 WFD1N60 

N – канальный транзистор 600 В; 12,000 Ом – 0,9 А 
D-PAK 

IFU2N60 WFU2N60 I-PAK 
IFD2N60 WFD2N60 D-PAK 
IFP2N60 STP2NC60 TO-220/3 
IFF2N60 WFF2N60 

N – канальный транзистор 600 В; 5,0 Ом – 1,8 А 

TO-220FP 
IFP4N60 STP4NC60 TO-220/3 
IFF4N60 WFF4N60 N – канальный транзистор 600 В; 2,5 Ом – 4,0 А TO-220FP 
IFP7N60 WFP7N60 N – канальный транзистор 600 В; 1,2 Ом – 7 А TO-220/3 
IZ10N60  N – канальный транзистор 600 В; 0,8 Ом – 10 А б/к 
IZ12N60  N – канальный транзистор 600 В; 0,7 Ом – 12 А б/к 
IZ20N60  N – канальный транзистор 600 В; 0,32 Ом – 20 А б/к 
IZ24N60  N – канальный транзистор 600 В; 0,26 Ом – 24 А б/к 
IZ28N60  N – канальный транзистор 600 В; 0,24 Ом – 28 А б/к 
IZ40N60  N – канальный транзистор 600 В; 0,16 Ом – 40 А б/к 
IZ1N65  N – канальный транзистор 650 В; 13,0 Ом – 1 А б/к 
IZ2N65  N – канальный транзистор 650 В; 5,5 Ом – 2 А б/к 
IZ4N65  N – канальный транзистор 650 В; 2,7 Ом – 4 А б/к 
IZ7N65  N – канальный транзистор 650 В; 1,3 Ом – 7 А б/к 
IZ10N65  N – канальный транзистор 650 В; 0,85 Ом – 10 А б/к 
IZ12N65  N – канальный транзистор 650 В; 0,8 Ом – 12 А б/к 
IFP1N80 WFP1N80 TO-220/3 
IFU1N80 WFU1N80 I-PAK 
IFD1N80 WFD1N80 

N – канальный транзистор 800 В; 18,0 Ом – 1,2 А 
D-PAK 

IZ3N80  N – канальный транзистор 800 В; 5,0 Ом – 3 А б/к 
IZ10N80  N – канальный транзистор 800 В; 1,1 Ом – 10 А б/к 
IZ9N90  N – канальный транзистор 900 В; 1,4 Ом – 9 А б/к 
IZ11N90  N – канальный транзистор 900 В; 1,1 Ом – 11 А б/к 
IWP5NK80Z STP5NK80Z N – канальный транзистор 800 В; 2,4 Ом – 4,3 А TO-220/3 
IZ024N IRFU024N N – канальный транзистор 55 В; 0,075 Ом – 17 А Б/к 

1 – возможна поставка с маркировкой INZ44N 
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• Мощные N-канальные полевые с изолированным затвором 
транзисторы (MOSFET) (справочные данные) 

Rds(on) [Ω] Vgs ID [A] Vgs(th) [V] 
VGS=10V 

Ciss [pF] Qg [nC] 
Тип 

+/-V 25 100 мин макс 
BVdss [V] 

тип макс тип тип 
IZ024N 20 17 12,0 2,0 4,0 55 0,052 0,075 370 20 
IFP50N06 20 50 35,0 2,0 4,0 0,018 0,023 1050 32 
IZ70N06 20 70 48,0 2,0 4,0 0,012 0,015 1600 39 
IZ85N06 20 85 60,0 2,0 4,0 

60 
0,010 0,012 2500 70 

IZ75N75 20 75 52,5 2,0 4,0 75 0,013 0,017 3000 85 
IFP75N08 20 75 52,5 2,0 4,0 80 0,012 0,015 2600 80 
IZ630 25 9 5,7 2,0 4,0 0,350 0,400 420 19 
IZ640 25 18 11,4 2,0 4,0 200 0,155 0,180 1130 58 
IZ634 25 8 5,1 2,0 4,0 250 0,370 0,450 735 29 
IFP730 30 6 3,6 2,0 4,0 0,780 0,950 670 25 
IFP740 25 10 6,3 2,0 4,0 400 0,440 0,550 1570 38 
IFP830 30 5 3,0 2,0 4,0 1,150 1,400 680 25 
IFP840 25 8 5,1 2,0 4,0 0,700 0,850 1570 38 
IZ13N50 30 13 8,0 2,0 4,0 0,390 0,490 1600 45 
IZ20N50 30 20 13,0 2,0 4,0 0,210 0,260 3350 90 
IZ50N50 30 50 30,0 2,0 4,0 

500 

0,090 0,120 6000 150 
IFU1N60 
IFD1N60 
IFP1N60 

30 0,9 0,6 2,0 4,0 8,500 12,000 155 5 

IFU2N60 
IFD2N60 
IFP2N60 

30 2 1,1 2,0 4,0 4,000 5,000 320 10 

IFP4N60 30 4 2,5 2,0 4,0 2,000 2,500 545 15 
IFP7N60 30 7 4,4 2,0 4,0 0,850 1,200 1100 28 
IZ10N60 30 10 6,0 2,0 4,0 0,650 0,800 1600 45 
IZ12N60 30 12 7,5 2,0 4,0 0,550 0,700 1800 50 
IZ20N60 30 20 12,0 2,0 4,0 0,260 0,320 3200 80 
IZ24N60 30 24 14,5 2,0 4,0 0,210 0,260 3500 90 
IZ28N60 30 28 17,0 2,0 4,0 0,200 0,240 4200 110 
IZ40N60 30 40 25,0 2,0 4,0 

600 

0,130 0,160 6000 160 
IZ1N65 30 1 0,6 2,0 4,0 10,500 13,000 155 5 
IZ2N65 30 2 1,1 2,0 4,0 4,700 5,500 320 10 
IZ4N65 30 4 2,5 2,0 4,0 2,400 2,700 545 15 
IZ7N65 30 7 4,4 2,0 4,0 1,100 1,300 1100 28 
IZ10N65 30 10 6,0 2,0 4,0 0,700 0,850 1600 45 
IZ12N65 30 12 7,5 2,0 4,0 

650 

0,650 0,800 1800 50 
IFU1N80 
IFD1N80 
IFP1N80 

30 1,2 0,9 3,0 5,0 14,000 18,000 170 7 

IZ3N80 30 3 1,8 3,0 5,0 3,800 5,000 550 15 
IWP5NK80Z 30 4,3 2,7 3,0 4,5 1,900 2,400 910 32 
IZ10N80 30 10 6,5 3,0 5,0 

800 

0,900 1,100 2200 46 
IZ9N90 30 9 6,0 3,0 5,0 1,100 1,400 2200 47 
IZ11N90 30 11 6,6 3,0 5,0 900 0,900 1,100 3000 70 
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• FRD, UFRD диоды 
 

Обозначение Прототип 

Максим. 
прямой   

средн. ток 
Iпр.max. , 

А 

Максим. 
импульсн. 

ток 
Iимп.  max, 

А 

Максим. 
обратное напряж.

Uобр.mах, 

В 

Время 
обратного 

восстановления 
tREC, 
нс 

Постоян-
ное макс 
прямое 
напряж. 

UR 

Постоян-
ный 

обратный 
ток диода 
(Т=25°С) 
Iобр,  мА 

Тип  
корпуса 

 

IWR0520F MUR0520F 5 35 200 250 1,1 50 TO-220 

IWR0520U MUR0520U 5 35 200 25 1,2 50 TO-220 

IWR0260U MUR0260U 2 14 600 60 1,7 50 TO-220 
 

• FRDA, UFR диодные матрицы 
 

Обозначение Прототип 

Максим. 
прямой   

средн. ток 
Iпр.max. , 

А 

Максим. 
импульсн. 

ток 
Iимп.  max, 

А 

Максим. 
обратное напряж.

Uобр.mах, 

В 

Время 
обратного 

восстановления 
tREC, 
нс 

Постоян-
ное макс 
прямое 
напряж. 

UR 

Постоян-
ный 

обратный 
ток диода 
(Т=25°С) 
Iобр,  мА 

Тип  
корпуса

 

IWR0520FM MUR0520FM 5 35 200 250 1,1 50 TO-220

IWR0520UM MUR0520UM 5 35 200 25 1,2 50 TO-220

IWR0540UM MUR0540UM 5 35 400 60 1,4 50 TO-220

IW0140A4 MU0140A4 1  400 60 1,4 50 TO-220
 

• Фотодиоды 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип  
корпуса 

IWPH01-02A S2506-02 Фотодиод Специальный  
2-выв корпус 

 
 

• Мощные стабилитроны 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Тип корпуса 

IZ3527 MR2537L Ограничительный диод для выпрямительных мостов автомобильных 
генераторов  IRECT=35 A; UBR=18-23 В 

DO-21 
TO-220 

IZ3549 MR2535L Ограничительный диод для выпрямительных мостов автомобильных 
генераторов  IRECT=35 A; UBR=36-46 В 

DO-21 
TO-220 

IZ3563 MR2563L Ограничительный диод для выпрямительных мостов автомобильных 
генераторов  IRECT=35 A; UBR=50-60 В 

DO-21 
TO-220 
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Фаундри бизнес  

• Изготовление интегральных микросхем и полупроводниковых приборов по техническим требованиям 
Заказчика (поставка на базе функционального контроля).  

• Изготовление интегральных микросхем и полупроводниковых приборов по техническим требованиям 
Заказчика (поставка на базе параметров ВАХ). 

• Услуги по изготовлению пластин – выполнение отдельных технологических операций или блоков операций 
технологического маршрута (напыление металла, осаждение плёнок, наращивание эпитаксиальных слоёв, 
механическое утонение кремниевых пластин шлифованием обратной стороны, тестирование пластин и т.д.). 

• Изготовление исходных кремниевых подложек и эпитаксиальных структур по спецификации Заказчика. 
 

• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ: 
Кристальное производство, классы 1, 10, 100, 1000 
 
Обработка пластин Ø200 мм  
с проектными нормами 0,35 мкм -   12 тыс. шт./год 
Обработка пластин Ø150 мм  
с проектными нормами 0,8 мкм   -  120 тыс. шт./год  
Обработка пластин Ø100 мм  
с проектными нормами 1,5 мкм   -  355 тыс. шт./год 
Обработка пластин Ø100 мм  
с проектными нормами 2,0 мкм   -  180 тыс. шт./год 
 
Сборочное производство, класс 10000 
 
Сборка в корпуса полупроводниковых приборов 
 - 30 млн. шт./год 

Сборочное производство, класс 100000 
 
Корпусирование микросхем  -  60 млн. шт./год 
 
Общая площадь земельного участка 58, 316 га 
 
Чистые помещения: 
- класса 1 – 195 кв. м. 
- класса 10 – 950 кв. м. 
- класса 100 – 1338 кв. м. 
- класса 1000 – 6452 кв. м. 
- класса 10000 – 3713 кв. м. 
- класса 100000 – 14742 кв. м. 

• ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИН: 
Пластины монокристаллического кремния 
диаметром 100, 150, 200 мм для производства 
микроэлектронных приборов: 
- диаметром 100 мм для микроэлектронных приборов  
с проектными нормами более 1,2 мкм; 
- диаметром 150 мм для микроэлектронных приборов  
с проектными нормами 1,2 - 0,5 мкм; 
- диаметром 200 мм для микроэлектронных приборов  
с проектными нормами 0,5 - 0,35 мкм. 

Производство пластин монокристаллического кремния 
(ПМК) для микроэлектронных приборов: 
- диаметром 100 мм  - 720 тыс. шт. в год; 
- диаметром 150 мм  - 120 тыс. шт. в год; 
- диаметром 200 мм  -  10 тыс. шт. в год. 
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• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Технологии кристального производства: 
- КМОП технология, 0,35 мкм, 2 ПКК,  3 Ме 
- БиКМОП технология, 0,8 мкм, 3 ПКК, 2 Ме  
- Высоковольтная КМОП технология, 0,8 мкм, 2 ПКК, 
1Ме  
- Биполярные технологии, 1,5…5 мкм, 1-2 Ме 
- БиКДМОП, ДМОП технологии, 0,8…2 мкм, 1 Ме 
- Технология биполярных СВЧ транзисторов 
- Технологии диодов Шоттки  

- Планарная технология изготовления тиристоров с 
разделением встречной диффузией  
 - Эпитаксиально-планарная и диффузионно-планарная 
технологии изготовления кремниевых 
полупроводниковых приборов, в том числе мощных 
высоковольтных транзисторов 

Технологии сборочного производства: 
Сборка микросхем в пластмассовые корпуса типа:  
SO, DIP, P-SOT223-4-1, P-SOT223-4-2, P-TO-5-11,  
P-TO-5-12, TO-220AB/5, TO-220AB/7, P-TO-220-7-180, 
P-TO-220-7-230, SIL-3P, SIL-9P, SIL-9MPF, DBS-9P, DBS-
9MPF, SOT523-1, SIL-13P, SIL-15P, QFP-80, QFP-100 

Сборка полупроводниковых приборов: 
 - в пластмассовые корпуса типа: TO-92, TO-126,  
TO-218, TO-220, DPACK, D2PACK, IPACK, SOT-23; 
 - в металлостекляные корпуса типа: TO-3, TO-18, 
TO-72, Case 22A-01. 

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ (FABLESS SERVICE) 

Разработка интегральных микросхем и 
полупроводниковых приборов: 
- Проектирование  интегральных микросхем согласно 
спецификации Заказчика, разработка технологического 
процесса   
- Проектирование полупроводниковых приборов 
согласно спецификации Заказчика, разработка 
технологического процесса   
- GDS II и передача в производство 
- Услуги по инженерному консультированию  
- Модернизация/ реинжиниринг (анализ образцов с 
целью их воспроизведения) 

Дополнительные услуги: 
Проектирование изделий электроники и 
изготовление образцов по требованиям Заказчика: 
- Проектирование и изготовление печатных плат  
- Проектирование и изготовление ЖКИ:  

- типа TN (“твист”) для электронных часов, 
калькуляторов, и т.п. 

- типа STN (“супертвист”) универсального назначения  
- Проектирование и изготовление ЖК-модулей 

Прочие услуги: 
Проектирование и изготовление кварцевой оснастки, инструментария 
Проектирование и изготовление пресс-форм, штампов, форм для компрессионно-литьевого прессования  
Изготовление маркировочных клише  
Прецизионная штамповка выводных рамок для производств 
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• Базовые технологические маршруты  
Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

БИПОЛЯРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

20 В с изоляцией 
p-n переходом 

“Bp30-20” 

Количество фотолитографий, шт.           8-13 
Средняя проектная норма, мкм                 6.0 
Подложка:                             460КДБ10 (111) 
Скрытые слои:           6.0КЭС20/1.95КДБ210 
Эпитаксиальный слой:                     9КЭФ2.0 
Изоляция:                                     p-n переход 
Глубина p-базы, мкм                                  2.2 
Глубина N+эмиттера, мкм                         1.7 
Размер эмиттера, мкм                               9*9 
Расстояние между  
транзисторами, мкм                                      4 
Коммутация: 
контакты 1, мкм                                         3*3 
шаг 1 металл, мкм                                       9.0 
контакты 2, мкм                                         4*4 
шаг 2 металл, мкм                                     12.0 

Цифроаналоговые ИС малой и 
средней степени интеграции с Еп 
до 18 В 
Вертикальный NPN транзистор: 
Вn=150 Uce=28 В 
Горизонтальный РNP транзистор: 
Вр=35 Uсе=45 В 
Вертикальный РNP транзистор: 
Вр=35 Uсе=45 В 
I2L вентиль 
Емкости: Э-Б; К-Б; Ме- n +; 
Ме1-Ме2. 
Резисторы в слоях: 
Изоляция; База; Резистор. 

20 В комплементарный c 
изоляцией p-n переходом 

“Bp30С-20” 

Количество  
фотолитографий, шт.                             12-14 
Средняя проектная норма, мкм                 6.0 
Подложка:                             460КДБ10 (111) 
Скрытые слои:          6.0КЭС20/1.95КДБ210 
Эпитаксиальный слой:                    8КЭФ1.5 
Изоляция:                                    p-n переход 
Глубина p-базы, мкм                                 2.0 
Глубина N+эмиттера, мкм                         1.7 
Размер эмиттера, мкм                               7*7 
Расстояние между 
транзисторами, мкм                                      4 
Коммутация: 
контакты 1, мкм                                         3*3 
шаг 1 металл, мкм                                       9.0 
контакты 2, мкм                                         4*4 
шаг 2 металл, мкм                                     12.0 

Цифроаналоговые ИС малой и 
средней степени интеграции с Еп 
до 18 В 
 
Вертикальный NPN транзистор: 
Вn=150 Uce=27 В 
Горизонтальный РNP транзистор: 
Вр=30 Uсе=35 В 
Вертикальный РNP транзистор: 
Вр=45 Uсе=35 В 
Вертикальный РNP с 
изолированным коллектором: 
Вр=80 Uсе=30 В 
Емкости: Э-Б; К-Б; Ме-n+; 
Ме1-Ме2. 
Резисторы в слоях: 
Изоляция; База; Резистор. 

40 В с изоляцией 
p-n переходом 

“Bp30-40” 

Количество фотолитографий, шт            8-13 
Средняя проектная норма, мкм                 8.0 
Подложка:                             460КДБ10 (111) 
Скрытые слои:           6.0КЭС20/1.95КДБ210 
Эпитаксиальный слой:                  13КЭФ3.5  
Изоляция:                                     p-n переход 
Глубина p-базы, мкм                                  2.0 
Глубина N+эмиттера, мкм                         1.7 
Размер эмиттера, мкм                               9*9 
Расстояние между 
транзисторами, мкм                                      4 
Коммутация: 
контакты 1, мкм                                         3*3 
шаг 1 металл, мкм                                      9.0 
контакты 2, мкм                                        4*4  
шаг 2 металл, мкм                                     14.0 

Цифроаналоговые ИС малой 
степени интеграции с Еп до 40В 
 
Вертикальный NPN транзистор: 
Вn=150 Uce=48 В 
Горизонтальный РNP транзистор: 
Вр=65 Uсе=60 В 
Вертикальный РNP транзистор: 
Вр=60 Uсе=60 В 
Емкости: Э-Б; К-Б; Ме-n+; 
Ме1-Ме2. 
Резисторы в слоях: 
Изоляция; База; Резистор. 
Поликремний 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

БИПОЛЯРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

5 В 
«Изопланар – 1» 

“BpI-30-5” 

Количество фотолитографий, шт                     15 
Средняя проектная норма, мкм                       3.0 
Подложка:                                    460КДБ10 (111) 
Скрытые слои:                  2,5КЭС35/1,95КДБ210 
Эпитаксиальный слой:                        1.5КЭФ0.3 
Изоляция: LOCOS + p+ - охранные кольца 
Глубина p-базы, мкм                                    0.854 
Глубина N+эмиттера, мкм                             0.55 
Размер эмиттера, мкм                                     2*3 
Расстояние между  
транзисторами, мкм                                            2 
Коммутация: 
контакты 1, мкм                                               2*3 
шаг 1 металл, мкм                                             6.5 
контакты 2, мкм                                                4*4 
шаг 2 металл, мкм                                            10.0 

Цифроаналоговые ИС малой и 
средней степени интеграции с Еп до 5 
В 
 
Вертикальный NPN транзистор: 
Вп=100 Uсе=8 В 
Горизонтальный PNP транзистор: 
Вр=25 Uce=20 В 
 
Резисторы в слое: База 
 
 
 

Биполярная 
технология 
изготовления 
стабилизаторов 
напряжения 

положительной и 
отрицательной 

полярности с одним 
уровнем металлизации 

Количество фотолитографий, шт.                 7-10 
Средняя проектная норма, мкм                        4-5 
Подложка:                                  460КДБ10 (111) 
Скрытые слои:                     5КЭС25/1.6КДБ510 
Эпитаксиальный слой:                     13,3КЭФ3,6 
Изоляция:                                           p-n переход 
Глубина p-базы, мкм                                  1,8÷2,8 
Глубина N+эмиттера, мкм                        0,9÷2,2 
Слои глубокий коллектор, разделение, эмиттер 
выполнены методом диффузия. 
Диэлектрик емкости: окисел кремния или 
нитрид кремния. 
Межслойный диэлектрик СТФСС 
Металлизация: алюминий 1,4 мкм 
Пассивация: НТФСС 1,0 мкм 

Вертикальный NPN: 
h21э=(100-300) 
Uкэ≥38 В 
Горизонтальный РNP: 
h21э≥20 
Uкэ≥38 В 
Емкость:n+ - Al 
Резисторы в слоях: 
База; резистор. 

Биполярная 
технология 
изготовления 
стабилизаторов 
напряжения 

положительной и 
отрицательной 

полярности с двумя 
уровнями 

металлизации 

Количество фотолитографий, шт.              11-13 
Средняя проектная норма, мкм                      4-5 
Подложка:                                  460КДБ10 (111) 
Скрытые слои:                      5КЭС17/1.6КДБ510 
Эпитаксиальный слой:                      10КЭФ1,25 
Изоляция:                                          p-n переход 
Слои глубокий коллектор, разделение, эмиттер 
выполнены методом диффузия. 
Слои база, резистор – методом ионной 
имплантации 
Диэлектрик емкости: окисел кремния или 
нитрид кремния. 
Глубина p-базы, мкм                                 1,8÷2,8 
Глубина N+эмиттера, мкм                        0,9÷2,2 
1-ый межслойный диэлектрик:    СТФСС+Si3N4 
2-ой межслойной диэлектрик:                НТФСС 
1-ый уровень металлизации: AlSiCuTi  0,55 мкм 
2-ой уровень металлизации:  AlSi, Al-1,4 мкм 
Пассивация:  НТФСС 1,0 мкм 

Вертикальный NPN: 
h21э=(80-200) 
Uкэ≥18 В 
Горизонтальный РNP: 
h21э≥40 
Uкэ≥20 В 
Емкость:n+ - Al 
Резисторы в слоях: 
База; резистор. 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

БИПОЛЯРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Биполярная 
технология 

изготовления мощных 
npn-транзисторов с 

рабочим напряжениям 
1500В 

Подложка:  КОФ 102-90 
8 фотолитографий (контактная): 
База: ионная имплантация глубина, мкм  
20-26 
Эмиттер:        диффузия, 
глубина, мкм                                         10-15  
Защита p-n перехода коллектор – база:  
SiPOS 
Металлизация:  алюминий 4,5 мкм 
Радиационная обработка для обеспечения 
динамики. 
Матирование обратной стороны 
Обратная сторона:  напыление Ti-Ni-Ag 

Uкэ=1500 B 
Uкэ=(700-800) В 
Iк=(5-12) А 

Биполярная 
технология 
изготовления 

npn-транзисторов с 
областью рабочих  

напряжений 
(160-300) В 

Эпитаксиальная структура  
Подложка:                             КЭС 0,01 (111) 
Толщина эпитаксиального слоя, мкм   
35,50 
Удельное сопротивление, Ом⋅см             23  
7-8 фотолитографий (контактная) 
База:  ионная имплантация, 
глубина, мкм                                       2,8-4,6 
Эмиттер: диффузия, 
глубина, мкм                                       1,4-2,8 
Защита p-n перехода коллектор-база SiPOS 
Металлизация: Al 1,4 мкм 
Обр. сторона: Ti-Ni-Ag(Sn-Pb-Sn) 
Пассивация:  НТФСС 

Uкб=(160-300) B 
Uкэ=(160-300) В 
Iк=(0,1-1,5) А 
h21э>25 
 

Биполярная 
технология 
изготовления 

npn-транзисторов с 
областью рабочих 

напряжений (300-700) 
В 

Эпитаксиальная структура  
Подложка:                              КЭС 0,01 (111) 
Толщина эпитаксиального слоя, мк     50-
80 
Удельное сопротивление, Ом⋅см        40-50  
7-8 фотолитографий (контактная) 
База:  ионная имплантация, 
Глубина, мкм                                      2,8-4,6 
Эмиттер: диффузия, 
глубина, мкм                                       1,4-2,8 
Защита p-n перехода коллектор-база SiPOS 
Металлизация: Al 1,4; 4,5  мкм 
Обр. сторона: Ti-Ni-Ag 
Пассивация: НТФСС 

Uкб=(300-700) B 
Uкэ=(300-400) В 
Iк=(0,5-8,0) А 
h21э=(8-40) 
 

Биполярная 
технология 

изготовления мощных  
npn-транзисторов  
Дарлингтона 

Эпитаксиальная структура  
Подложка                              КЭС 0,01 (111) 
Толщина эпитаксиального слоя, мкм  27-38 
Удельное сопротивление,  Ом⋅см          8-21 
6-7 фотолитографий (контактная) 
База: ионная имплантация, 
глубина, мкм                                             6-8 
Эмиттер: диффузия, 
глубина, мкм                                       2,5-5,5 
Защита p-n перехода коллектор-база SiPOS 
Металлизация: Al 4,5  мкм 
Обр. сторона: Ti-Ni-Ag 
Пассивация:  НТФСС 

Uкб=(330-350) B 
Uкэ=(150-350) В 
Iк=(5-15) А 
h21э>100 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

БИПОЛЯРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Биполярная 
технология 
изготовления 

pnp-транзисторов с 
областью рабочих 

напряжений 
(200-300) В 

Эпитаксиальная структура  
Подложка                                         КДБ 0,03 (111) 
Толщина эпитаксиального слоя, м                 40-45 
Удельное сопротивление, Ом см                   40-50 
7 фотолитографий (контактная) 
База: ионная имплантация фосфора, 
глубина, мкм                                                     3-5,5 
Эмиттер: диффузия бора 
Защита p-n перехода коллектор-база SiPOS 
Металлизация: Al 1,4 мкм 
Обр. сторона: Ti-Ni-Sn-Pb-Sn 

Uкб=(250-300) B 
Uкэ=(200-250) В 
Iк=(0,4-0,5) А 
h21э>40 
 

Биполярная 
технология 
изготовления 

pnp-транзисторов с 
токами коллектора 

(7,5÷16) А 

Эпитаксиальная структура  
Подложка                                        КДБ 0,05 (111) 
Толщина эпитаксиального слоя, мк              25-28 
Удельное сопротивление, Ом⋅см                    8-11 
7 фотолитографий (контактная) 
База: ионная имплантация фосфора, 
глубина, мкм                                                 4,5-7,5 
Эмиттер: диффузия бора,  
глубина, мкм                                                 1,4-2,5 
Защита p-n переходов: SiO2,Ta2O5 
Металлизация: Al  4,0  мкм 
Обр. сторона: Ti-Ni-Ag 

Uкб=(80-160) B 
Uкэ=(30-90) В 
Iк=(7,5-16) А 
h21э>15 
 

Биполярная 
технология 

изготовления мощных 
pnp-транзисторов 
Дарлингтона 

Эпитаксиальная структура  
Подложка                                         КДБ 0,05 (111): 
Толщина слоя, мкм                                         25-33 
Удельное сопротивление, Ом⋅см                  10-18  
6,7 фотолитографий (контактная) 
База: ионная имплантация фосфора, 
глубина, мкм                                                      6-8 
Эмиттер: диффузия бора, глубина, мкм    2,5-5,5 
Защита p-n переходов: SiO2,Ta2O5 
Металлизация: Al  4,5 мкм 
Обр. сторона: Ti-Ni-Ag 

Uкб=(60-70) B 
Uкэ=(60-70) В 
Iк=(2,0-12) А 
h21э>500 
 

Технология 
изготовления 

тиристоров, триаков 

Подложка                                                   КОФ35, 
10 фотолитографий (контактная, двухсторонняя) 
База: диффузия бора, 
глубина, мкм                                                   35-45 
Катод: диффузия фосфора,  
глубина, мкм                                                   15-18 
Защита p-n переходов: SiPOS, Si3N4, СТФСС 
Металлизация:Al 2,0 мкм 
Пассивация:  НТФСС, Si3N4,  
Обр. сторона: Ti-Ni-Ag 

Iос=2,0 А 
Uпроб=(600-800) В 

Диоды Шоттки с Мо 
барьером 

Количество фотолитографий, шт.                        4 
размер мм        1                            0. 76х0.76 ÷ 4х4 
Подложка:                             460КЭМ0.0035 (111) 
Эпитаксиальный слой:                 4.5КЭФ(0.6-0.8) 
Изоляция:   p-n переход с полевым окислом 
Металлизация  Аl + Mo-Ti-Ni-Ag 

Кремниевые быстро 
действующие диоды для 
импульсных источников 
питания. 
U обр.В        40 – 150 
I обр.мка     < 250 
Iпр. мах. А    1 - 30 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

БИПОЛЯРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

15 В с изоляцией p-n 
переходом 

Количество фотолитографий, шт       10-13 
Средняя проектная норма, мкм              6.0 
Подложка:                          460КДБ10 (111) 
Скрытые слои:           6КЭС20/1.95КДБ210 
Эпитаксиальный слой:                  8КЭФ4.5 
Изоляция:                                   p-n переход 
Глубина p-базы, мкм                                2.4 
Глубина N+эмиттера, мкм                       1.7 
Размер эмиттера, мкм                                 6 
Расстояние между транзисторами, мкм    6 
Коммутация:  контакты 1, мкм                  4 
шаг 1 металл, мкм                                      13 

Цифроаналоговые ИС малой и 
средней степени интеграции с Еп до 
18 В 
Вертикальный NPN: 
Вn=150 Uce=28 В 
Горизонтальный РNP: 
Вр=35 Uсе=45 В 
Вертикальный РNP: 
Вр=35 Uсе=45 В 
Конденсатор: Ме-n+эмиттер. 
Резисторы в слое ПКК. 

20 В с изоляцией 
p-n переходом 

Количество фотолитографий, шт.            13 
Средняя проектная норма, мкм               6.0 
Подложка:                           460КДБ10 (111) 
Скрытые слои:              5КЭС17/1.6КДБ510 
Эпитаксиальный слой:               10КЭФ1,25 
Изоляция:                                    p-n переход 
Глубина p-базы, мкм                                 2.4 
Глубина N+эмиттера, мкм                        1.7 
Размер эмиттера, мкм                                  6 
Расстояние между транзисторами, мкм     6 
Коммутация: контакты 1, мкм                    4 
шаг 1 металл, мкм                                    13.0 
контакты 2, мкм                                       4*4 
шаг 2 металл, мкм                                   12.0 

Цифроаналоговые ИС малой и 
средней степени интеграции с Еп до 
18 В 
Вертикальный NPN: 
Вn=150 Uce=28 В 
Горизонтальный РNP: 
Вр=35 Uсе=45 В 
Вертикальный РNP: 
Вр=35 Uсе=45 В 
I2L вентиль 
Емкости: Э-Б; К-Б; Ме-+; 
Ме1-Ме2. 
Резисторы в слоях: 
Изоляция; База; Резистор. 

КМОП ПРОЦЕССЫ 

15 В,  5.0 мкм  КМОП,  
1 ПКК, 

1 металл, 
несамосовмещенный 

затвор 

Количество фотолитографий, шт.               9 
Проектная норма, мкм                               
5,0 
Подложка:                         460 КЭФ4.5 (100) 
Глубина  P-кармана, мкм                           10 
Подзатворный SiO2, Å                             950 
Межслойный диэлектрик              – СTФСС 
Длина канала: NMOS/PMOS, мкм           5/6 
шаг ПКК, мкм                                            5.5 
контакты, мкм                                         ∅  2 
шаг по металлу, мкм                                   8 

Логические ИС малой и средней 
степени интеграции с Еп до 20В. 
 
NMOS: Vtn= 1.1 B, Usd >27 В 
PMOS: Vtp= -1.0 B, Usd>29 В 
 
 

5 В, 1.5 мкм 
КМОП,  1 ПКК, 

2 металла 

Количество фотолитографий, шт.            14 
Проектная норма, мкм                             1.5 
Подложка:                                         КЭФ4.5 
Глубина N/P-кармана, мкм                      5/5 
Межслойный диэлектрик:  БФСС 
Межуровневый диэлектрик: ПХО 
Подзатворный SiO2, Å                           245 
Длина канала: NMOS/PMOS, мкм   1.4/2.0 
N  LDD- стоки 
шаг ПКК, мкм                                           3.4 
контакты 1, мкм                                 1.5*4.5 
шаг металл 1, мкм                                    6.0 
контакты 2, мкм                                 3.0*4.5 
шаг металл 2, мкм                                     9.5 

Логические ИС малой и средней 
степени интеграции с Еп до 5 В 
 
NMOS: Vtn= 0.8 B , Usd >12 В 
PMOS: Vtp= -0.8 B, Usd >12 В 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

КМОП ПРОЦЕССЫ 

5 В, 2 мкм 
КМОП,  1 ПКК, 

1 металл 

Количество фотолитографий, шт.            11 
Проектная норма, мкм                             2.0 
Подложка:         КЭФ 4.5, ь  2 кармана 
Глубина N/P-кармана, мкм                       6/7 
Подзатворный SiO2, Å                      425/300 
Межслойный диэлектрик:    БФСС 
Длина канала: NMOS/PMOS, мкм            
2.5 
шаг ПКК, мкм                                            4.5 
контакты, мкм                                     2.4*2.4 
шаг металл, мкм                                        8.5 

Логические ИС малой и средней 
степени интеграции с Еп до 5 В. 
NMOS:  
Vtn= 0.6/0.5 B , Usd >12 В 
PMOS:  
Vtp= -0.7 B/-0.5, Usd >14 В 
 

5 В, 1.6 мкм 
КМОП,  2 ПКК, 

1 металл, ЭСППЗУ 
пл. 150 мм 

Количество фотолитографий, шт.            17 
Проектная норма, мкм                             1.6 
Подложка:  КДБ-12                      2 кармана 
Глубина N/P-кармана, мкм                      5/6 
Подзатворный SiO2, Å                            425 
Туннельный SiO2, Å                                 77 
Межсл. диэлектрик-1: Si3N4, Å             350 
Межсл. диэлектрик-2: БФСС, Å          7000 
Встроенные транзисторы 
Длина канала:  NMOS/PMOS  
низковольтные транзисторы, мкм           2.4 
высоковольтные транзисторы, мкм        3.6 
шаг ПКК1, мкм                                         3.2 
шаг ПКК2, мкм                                         4.2 
контакты, мкм                                      ∅  1.2 
шаг по металлу, мкм                                 4.4 

ЭСППЗУ средней  степени 
интеграции с Епит от 2,4 В до 6 В 
 
NMOS:  Vtn=(0,65±0,25)В  
Usd ≥12 В 
PMOS:  Vtр=-(0,8±0,2)В    Usd ≤-12 В 
HV-NMOS: Vtn=(0,45±0,15)В Usd 
≥17В 
HV-PMOS: Vtp=-(0,8±0,2)В Usd ≤-16 
В 
 
 
 

5 В, 1.2 мкм 
КМОП,  2 ПКК, 

2 металла,  ЭСППЗУ 
пл. 150 мм 

Количество фотолитографий, шт.              3 
(с метками) 
Проектная норма, мкм                              1.2 
Подложка:  КДБ-12,  2 кармана 
Глубина N/P-кармана, мкм                       5/6 
Подзатворный SiO2:  
низковольтные транзисторы, Å               250 
высоковольтные транзисторы, Å            350 
Туннельный SiO2, Å                                   77 
Межсл. диэлектрик-1:Si3N4, Å               350 
Межсл. диэлектрик-2:  БФСС, Å           7000 
Межуровневый диэлектрик: 
ПХО+SOG+ПХО 
Длина канала: 
низковольтные NMOS/PMOS, мкм    1.4/1.6 
высоковольтные NMOS/PMOS, мкм 2.6/2.6 
N и P LDD- стоки, Встроенные 
транзисторы, шаг ПКК1, мкм                   3.2 
шаг по  ПКК2 без контакта, мкм              2.4 
шаг по  ПКК2 с контактом, мкм               4,6 
контакты-1, мкм                                  ∅  1.2 
шаг по металлу 1 без контакта, мкм        3.2 
шаг по металлу 2 с контактом, мкм         4,4 
контакты 2, мкм                            ∅          1.4 
шаг по металлу 2 без контакта, мкм         
4.4 
шаг по металлу 2 с контактом, мкм         4,8 

ЭСППЗУ большой степени 
интеграции с Еп от 2,4 В до  6 В 
 
LV NMOS:  Vtn=(0.4-0,8)В  Usd≥12 
В 
LV PMOS:  Vtр=-(0.5-0,9)В  Usd ≤-12 
В 
HV- NMOS:  Vtn=(0,3-0,6)В  Usd≥17 
В 
HV- РMOS:  Vtр=-(0,6-1,0)В  Usd ≤-
15 В 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

КМОП ПРОЦЕССЫ 

1.5 В, 1.6 мкм КМОП,  
1 ПКК, 

1 металл,  
низкопороговый 

пл. 150 мм 

Количество фотолитографий, шт.             11 
Проектная норма, мкм                              1.6 
Подложка:              КДБ12, 2 кармана 
Глубина N/P-кармана, мкм                       5/6 
Подзатворный SiO2, Å                             300 
Межслойный диэлектрик –  БФСС 
Длина канала: NMOS/PMOS, мкм            
2.0 
шаг ПКК, мкм                                            3.2 
контакты, мкм                                        ∅ 1.5 
шаг металла, мкм                                       3.6 

Цифровые ИМС средней степени 
интеграции для ЭНЧ  и 
микрокалькуляторов   
Eпит от 1.5 В до 3 В. 
 
NMOS: Vtn= 0.5 B , Usd >10 В 
PMOS: Vtp= -0.5 B, Usd >10 В 
 
 

5 В, 1.5 мкм 
КМОП,  1 ПКК, 

1 металл. 
пл. 150 мм 

Количество фотолитографий, шт.            16 
Проектная норма, мкм                              1.5 
Подложка:        КДБ12,   2 кармана 
Глубина N/P-кармана, мкм                       5/6 
Межслойный диэлектрик:   БФСС  
Подзатворный SiO2, Å                             250 
Межслойный диэлектрик:   БФСС 
Встроенные транзисторы в ПЗУ  
Скрытые контакты 
длина канала NMOS/PMOS, мкм             1.5 
N и P  LDD- стоки 
шаг ПКК, мкм                                            2.5 
контакты, мкм                                       ∅  1.5 
шаг по металлу, мкм                                  3.5 

Цифровые ИМС. микроконтроллеры  
с Епит=5 В 
NMOS:  Vtn= 0.6 В, Usd >10 В 
PMOS:  Vtр= 1.0В, Usd >13 B 

5 В, 1.5 мкм 
КМОП, 

1 ПКК, 1 Металл, 
ПКК- резисторы 

пл. 150 мм 

Количество фотолитографий, шт.             17 
Проектная норма, мкм                             1.5 
Подложка:                        КДБ12, 2 кармана 
Глубина N/P-кармана, мкм                       5/6 
ПKK резисторы Р-типа 
Биполярный вертикальный NPNтранзистор 
Подзатворный SiO2, Å                             250 
Межслойный диэлек трик:   БФСС 
длина канала NMOS/PMOS, мкм             1.7 
N и P  LDD- стоки 
шаг ПКК, мкм                                            2.5 
контакты, мкм                                      ∅  1.3 
шаг по металлу, мкм                                 3.5 

Схемы контроллеров напряжения 
питания 
NMOS: 
Vtn= 0.5  B , Usd >10 В 
PMOS: 
Vtp=  0.5 B, Usd >10 В 
 

3-5 В, 0.8 мкм КМОП, 
1 ПКК (2ПКК), 

2 металла 
пл. 150 мм 

Кол-во фотолитографий, шт.            14 (16) 
Проектная норма, мкм                             0.8 
Подложка:  КЭФ4.5 или КДБ12, 2 кармана 
Глубина N/ P карманов, мкм                   4/4 
Межслойный диэлектрик:   БФСС 
Подзатворный SiO2, Å                  130 / 160 
длина канала NMOS/PMOS, мкм     0.9/1.0 
N и P  LDD- стоки 
металл I                 Ti-TiN/Al-Si/TiN 
шаг ПКК, мкм                                           1.9 
контакты 1, мкм                                   ∅  0.9 
шаг по металлу 1, мкм                              2.2 
металл 2                                          Al-Si/TiN 
контакты 2, мкм                                  ∅   0.9 
шаг по металлу 2, мкм                               2.4 

ИС для телефонии, заказные ИС с 
Eпит. от 3 В до 5 В 
 
NMOS:   
Vtn=0.6 В, Usd >10 В 
PMOS:   
Vtр=-0.7 В, Usd >10 B 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

КМОП ПРОЦЕССЫ 

3-5 В, 0.8 мкм КМОП, 
1 ПКК (2ПКК), 

2 металла 
пл. 200 мм 

Кол-во фотолитографий, шт.             14 (16) 
Проектная норма, мкм                              0.8 
Подложка:                      КЭФ4.5 или КДБ12 
2 кармана 
Глубина N/ P карманов, мкм                    4/4 
Межслойный диэлектрик:  
SACVD SiO2 + ПХ ТЭОС, мкм  1,05 мкм 
Подзатворный SiO2, Å                   130 / 160 
длина канала 
NMOS/PMOS, мкм                             0.9/1.0 
N и P  LDD- стоки 
металл I                              Ti/AlCu / Ti /TiN 
шаг ПКК, мкм                                           1.9 
контакты 1 (заполнены W), мкм        ∅  0.7 
шаг по металлу 1, мкм                             2.2 
металл 2                                           /Ti/AlCu 
контакты 2 (заполнены W), мкм         ∅  0.7 
шаг по металлу 2, мкм                             2.4 

ИМС для телефонии, заказные ИМС 
с  Uпит от 3 до 5 В 
 
NMOS:  Vtn=0.6 В, Usd >10 В 
PMOS:  Vtр=-0.7 В, Usd >10 B 
 

1.5 В,  3.0 мкм  КМОП,  
1 ПКК, 

1 металл, 
несамосовмещенный 

затвор 

Количество фотолитографий, шт.            9 
Проектные нормы, мкм                 3,0 – 5,0 
Подложка:                                       КЭФ4.5 
Глубина  P-кармана, мкм                       6-8 
Подзатворный SiO2, Å                          800 
Межслойный диэлектрик – СTФСС 
Длина канала: NMOS/PMOS, мкм            3 
шаг ПКК, мкм                                          10 
контакты, мкм                                            5 
шаг по металлу, мкм                                12 

Часовые ИС малой и средней 
степени интеграции с Еп до 1.5В. 
NMOS:  
Vtn= 0.7/0.5 B , Usd >8 В, Ic>4мА 
PMOS:  
Vtp= -0.7 B/-0.5, Usd >8 В, Ic>2мА 
 

5 В, 3 мкм 
КМОП,  1 ПКК, 

1 металл 

Количество фотолитографий, шт.             11 
Проектные нормы, мкм                            2.0 
Подложка:                               КЭФ 4.5 
Глубина N/P-кармана, мкм                     6-8 
Подзатворный SiO2, Å                   425/300 
Межслойный диэлектрик: БФСС 
Длина канала:NMOS/PMOS, мкм           3-4 
шаг ПКК, мкм                                          10 
контакты, мкм                                         4*4 
шаг металл, мкм                                       10 

Логические ИС малой и средней 
степени интеграции с Еп до 5 В 
NMOS: Vtn= 0.8-1.2B, Ic>4мА. 
Uпр>8 В 
 
PMOS: Vtp= 0.8-1.2B, Ic>2мА, 
Uпр>8В 

1.2 мкм 
КМОП, 1ПКК, 2Ме 

Количество фотолитографий, шт.             11 
Проектные нормы, мкм                        1.2 
Подложка:                                         КДБ12 
Глубина N/P-кармана, мкм                    5/6 
Подзатворный SiO2, Å                   250-300 
Межслойный диэлектрик: БФСС 
Длина канала: NMOS/PMOS, мкм     1.4/1.6 
шаг ПКК, мкм                                         2.8 
контакты, мкм                                   1.6х1.6 
шаг металл 1, мкм                                  3.4 
шаг металл 2, мкм                                   3.0 

КМОП БМК 
NMOS: Vtn= 0.7B, Ic>11.5мА. 
Uпр>12 В 
 
PMOS: Vtp= 0.8B, Ic>4.5мА, 
Uпр>12В 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

КМОП ПРОЦЕССЫ 

1.2 мкм 
КМОП ППЗУ, 2ПКК, 

2Ме, 
Пережигаемая 
перемычка 

Количество фотолитографий, шт.            11 
Проектные нормы, мкм                            1.2 
Подложка:                                           КДБ12 
Глубина N/P-кармана, мкм                     5/6 
Подзатворный SiO2, Å                    250-300 
Межслойный диэлектрик: БФСС 
Длина канала:NMOS/PMOS, мкм            2.0 
контакты, мкм                                    2.0х2.0 
шаг металл 1, мкм                                     8 
шаг металл 2, мкм                                     10 

КМОП БМК 
NMOS: Vtn=1.0B, Ic>10мА. Uпр>12 
В 
 
PMOS: Vtp= 1.0B, Ic>4.0мА, 
Uпр>12В 
 

Би КМОП-ПРОЦЕССЫ 

8 В, 0.8 мкм, 
БиКМОП, 

3 ПКК,   2 металла, 
ПКК- эмиттеры 
пл. 150 мм 

Кол-во фотолитографий, шт.                     26 
Проектная норма, мкм                              0.8 
Подложка:                                             КДБ3 
Эпитаксия                                    2.4КЭФ 4.5 
Глубина p-кармана c p+cc, мкм                4.3 
Глубина n-кармана c n+cc, мкм                4.3 
Подзатворный SiO2, Å                             130 
Межслойный диэлектрик –   БФСС 
Межуровневый диэлектрик ПХО+SOG 
длина канала NMOS/PMOS, мкм      0.9/1.0 
N и P  LDD- стоки  
металл 1                 Ti-TiN/Al-Si/TiN 
металл 2                Ti/Al-Si/TiN 
размер эмиттера NPN, мкм                1.2*3.2 
шаг ПКК2, мкм                                          1.8 
контакты 1, мкм                                    ∅  0.9 
шаг по металлу 1, мкм                              2.2 
контакты 2, мкм                                   ∅  0.9 
шаг по металлу 2, мкм                               2.4 

Аналогово-цифровые ИМС для ТВ-
приемников, Ucc=8 В 
 
NMOS:  Vtn=0.6 В, Usd >12 В 
PMOS:  Vtр=-0.9 В, Usd >12 B 
Вертикальный NPN: 
Вn=120            Uce=10 B 
Горизонтальный РNP: 
Вр=45             Uсе=13 B 
 

200 В, с изоляцией 
p-n переходом 

1 ПКК 1 металл, 
NДMOП/PДMOП 
высоковольтные  
транзисторы 

Кол-во фотолитографий, шт.                    19 
Средняя проектная норма, мкм               4.0 
Подложка:                           460КДБ12 (100) 
Скрытые слои:            30КЭС5,5/300КДБ2.0 
Эпитаксиальный слой                 27КЭФ8.0  
Изоляция:                  p-n переход 
Глубина  P-кармана, мкм                         6.5 
Глубина  базы NДMOП, мкм                  3.0 
Подзатворный SiO2, Å                            900 
Глубина p-базы NPN, мкм                       2.5 
Глубина N+эмиттера, мкм                        0.8 
Межслойный диэлектрик – СTФСС 
0,55мкм+SIPOS 0.1мкм+ СTФСС 1,1мкм 
Длина канала по затвору:  
N/PДMOП, мкм                                            6 
шаг ПКК, мкм                                               8 
контакты, мкм                                           ∅ 4 
шаг по металлу, мкм                                   12 

Аналоговые ИС малой степени 
интеграции с Еп до 210 В 
 
Вертикальный NPN: 
Вп=70 Uсе=50 В 
NДMOП: Vtn= 2.0 B,  
Usd >200 В 
PДMOП: Vtp= -1.0 B,  
Usd >200 В 
NMOS: Vtn= 1.5 B , Usd >20 В 
 
Резисторы в слое: 
База NPN, Р-сток, ПКК. 
 
Емкости: ПКК-Si (SiO2 900 Å) 
ПКК-Al (SiO2 1600 Å) 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

Би КДМОП ПРОЦЕССЫ 

БиКДМОП 48 В с 
изоляцией 

p-n переходом 
1 ПКК 1 металл 

 

Кол-во фотолитографий, шт.                     16 
Средняя проектная норма, мкм                3.0 
Подложка:                            460КДБ12 (100) 
Скрытые слои:              20КЭС6/250КДБ2.0 
Эпитаксиальный слой                 12КЭФ1.5  
Изоляция:                                   p-n переход 
Глубина  P-кармана, мкм                         5.0 
Подзатворный SiO2, Å                            750 
Межслойный диэлектрик - 
СТ ФСС, мкм                                             0,8 

ИС исполнительных устройств 
силовой электроники 
Вертикальный NPN: 
h21э=25-90 Uсе=20-70 В 
Горизонтальный PNP: 
h21э=2,2-30 Uсе=25-60 В 
NДMOП: Vtn=1.8-2.6В, Usd=60-100 
В 
PMOП низковольтный: 
Vtp=0.8-1.4 B, Usd =20-35 В 
PMOП высоковольтный: 
Vtp=1.2-2.2 B , Usd =30-80 В 
NMOП транзистор: 
Vtn=1.1-1.7 B , Usd =15-25 В 

БиКДМОП 600 В с 
изоляцией 

p-n переходом 
1 ПКК 1 металл 

 

Кол-во фотолитографий, шт.                     15 
Средняя проектная норма, мкм                3.0 
Подложка:                            460КДБ60 (100) 
Изоляция:                           p-n переход 
Глубина  базы NДMOП, мкм                   2.5 
Подзатворный SiO2, Å                            750 
Межслойный диэлектрик - 
СТ ФСС, мкм                                            0,8 
 

ИМС управления импульсным 
источником питания 
Низковольтный NPN: 
h21э не менее 50, Uсе не менее 30 В 
Горизонтальный PNP: 
h21э=2,2-30 Uсе=25-60 В 
NДMOП: Vtn=1.2-3.0 В, Usd ≥30 В 
PMOП низковольтный: 
Vtp=0.8-2.0 B, Usd ≥18 В 
PMOП высоковольтный: 
Vtp=0.8-2.0 B , Usd ≥22 В 
NMOП низковольтный: 
Vtn=0.8-2.0 B , Usd ≥18 В 
NMOП высоковольтный: 
Vtn=0.8-2.0 B , Usd ≥600 В 

90 В, с изоляцией 
p-n переходом 

1 ПКК 1 металл, 
NMOП/PMOП 
низковольтные 
транзисторы, 

NДMOП/PДMOП 
высоковольтные 
горизонтальные 

транзисторы, мощный 
вертикальный NДMOП 

транзистор, 
биполярные 

вертикальные NPN и 
горизонтальные PNP 

транзисторы 
 

Кол-во фотолитографий, шт.                    19 
Средняя проектная норма, мкм               4.0 
Подложка:                            460КДБ12 (100) 
Скрытые слои:              20КЭС6/250КДБ2.0 
Эпитаксиальный слой                  10КЭФ1.5 
Изоляция:                                   p-n переход 
Глубина  P-кармана, мкм                         6.5 
Глубина  базы NДMOП, мкм                   2.5 
Подзатворный SiO2, Å                            750 
Глубина p-базы NPN, мкм                       2.5 
Глубина N+эмиттера, мкм                       0.5 
Межслойный диэлектрик - 
БФСС, мкм                                                 0,8 
Длина канала по затвору:  
N/PMOП, мкм                                          ∅  4 
шаг ПКК, мкм                                             7 
контакты, мкм                                             2 
шаг по металлу, мкм                                   8 

Аналоговые ИС малой и средней 
степени интеграции с Еп до 90 В 
Вертикальный NPN: 
Вп=50 Uсе=20 В 
Горизонтальный PNP: 
Вр=25 Uсе=20 В 
LNДMOП: Vtn= 2.0 B, Usd >90 В 
LPДMOП: Vtp= -1.4 B, Usd >90 В 
NMOП: Vtn= 1.2 B , Usd >18 В 
PMOП: Vtp= 1.5 B , Usd >18 В 
VNДMOП: Vtn= 2.0 B,  
Usd >70 В 
Резисторы в слое: 
База NДMOП, Р-сток, ПКК. 
Емкости: ПКК-Si (SiO2 750 Å) 
ПКК-Al (SiO2 8000 Å) 
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Название процесса Характеристика процесса Применение, элементная база 

Би КДМОП ПРОЦЕССЫ 

БиКДМОП,  с 
изоляцией 

LOCOS 
1 ПКК 1 металл, 
NMOП/PMOП 
транзисторы 

Кол-во фотолитографий, шт.                   15 
Средняя проектная норма, мкм              2.8 
Подложка:                                         КДБ 80 
Изоляция:                                         LOCOS 
Глубина  P-кармана, мкм                        6.5 
Глубина  N-кармана, мкм                        4.5 
Глубина  базы NДMOП, мкм                  2.4 
Подзатворный SiO2, Å                           600 
Межслойный диэлектрик - 
СТФСС, мкм                                            0,6 
Длина канала: NMOS/PMOS, мкм         2.0 
контакты, мкм                                   2.0х2.0 
шаг металл 1, мкм                                       8 
шаг металл 2, мкм                                     10 

Низковольтные транзисторы 
NMOП: Vtn= 1.8 B , Usd >16 В 
PMOП: Vtp= 1.5 B , Usd >16 В 
NPN: h21э = 100-300 
Резисторы в слое: 
ПКК 1 = 20-30 Ом/кв. 
 
Высоковольтные транзисторы 
NДMOП: Vtn= 1.0÷1.8 B , Usd ≥500 В 
PДMOП: Vtp= 0.7÷2.0 B , Usd ≥700 В 
 

ДМОП ПРОЦЕССЫ 

Мощные полевые    
МОП транзисторы, 
Uмакс= 60÷900 В 

 
пл. 150 мм 

Кол-во фотолитографий, шт.                    8 
Средняя проектная норма, мкм             2.0 
Подложка:             КЭС 0,015 / КЭМ 0,003 
эпитаксиальный слой: 
толщина –                                  (8÷75) мкм 
удельное сопротивление – (0,67÷31,5) 
Ом*см 
подзатворный окисел               (60÷100) нм 
Межслойный диэлектрик – СТО +  БФСС 
Пассивация                       ПХО+ПХ SI3N4 

MOSFET  
NMOS:  Vtn=2÷4 В  
Uмакс= 60÷900 В 
 

Полевые N ДМОП 
транзисторы 

Кол-во фотолитографий, шт.                 7-9 
Средняя проектная норма, мкм             3.0 
Подложка:                                     КЭС 0,01 
эпитаксиальный слой: 
толщина                                        9÷42 мкм 
удельное сопротивление –  (0,7÷16) Ом*см 
подзатворный окисел, нм                 42,5÷80 
Межслойный диэлектрик –             СТФСС 
Пассивация:                                      НТФСС 

MOSFET  
Маломощные Мощные 
Vtn=0,6–3,0 В  Vtn=2,0–4,0 В 
Uпр= 50–200 В Uпр= 50–600В 
Pmax=1,0 Вт Pmax=200 Вт 
 

Полевые Р ДМОП 
транзисторы 

Кол-во фотолитографий, шт.                  7-9 
Средняя проектная норма, мкм              3.0 
Подложка:                                    КДБ 0,005 
эпитаксиальный слой: 
толщина                                       15–34 мкм 
удельное сопротивление –    (2÷21) Ом*см 
подзатворный окисел, нм                42,5÷80 
Межслойный диэлектрик –            СТФСС 
Пассивация:  НТФСС 

MOSFET  
Маломощные Мощные 
Vtn=0,8–2,0 В  Vtn=2,0–4,0 В 
Uпр= 50–240 В Uпр= 60–100В 
Pmax=1,0 Вт Pmax=150 Вт 
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• Типовые оптико-электрические параметры ЖК – индикаторов  
Группа климатического исполнения (*) № Параметр 

I II III 
Примеча-

ния 

1 Рабочий температурный диапазон, оС -40…+85 -20…+70 -0…+50 (*1) 

2 Контраст 6 : 1 6 : 1 6 : 1  

3 Угол обзора, градусов (при контрасте: ≥ 2): 
 - по вертикали  
 - по горизонтали 

 
-30…+50 
-50…+30 

± 45 

 
-30…+50 
-50…+30 

± 45 

 
-30…+50 
-50…+30 

± 45 

 

 

(*2) 

4 Напряжение питания, В 3 ± 10% 
5 ± 10% 

3 ± 10% 
5 ± 10% 3 ± 10%  

5 Оптическая мода :  - светлый фон
   - тёмный фон 
 

Просвет 
Отражение, 
полупросвет, 

просвет 

Просвет 
Отражение, 
полупросвет, 

просвет 

Просвет 
Отражение, 
полупросвет, 

просвет 

 

(*1) 

6 Угол максимального контраста  6 часов, 7 часов 30 минут, 12 часов и др. (*1) 

7 Температура транспортировки, оС -50…+85 -50…+80 -50…+60 (*1) 

(*1)  Группа климатического исполнения, оптическая мода и угол максимального контраста 
  определяются требованиями потребителя 
(*2)  Угол обзора по вертикали зависит от угла максимального контраста 

 
• Типы ЖКИ и оптическая мода ЖКИ 

Падающий
свет

Отраженный
свет

A

Падающий
свет

Отраженный
свет

B

Пропущенный
свет

Источник
света

(задняя
 подсветка)

C

Пропущенный
свет

Источник
света

(задняя
 подсветка)

Отражатель
(рефлектор) Трансфлектор       

Прямое
изображение

Инверсное
изображение

Прямое
изображение

P N НегативПозитив

 

A. ЖКИ  на  отражение    
Отражатель (рефлектор), 
приваренный к заднему поля-
ризатору отражает падающий 
свет окружающей среды. 
Низкая потребляемая 
мощность за счет от-
сутствия  подсветки. 

B. ЖКИ  на просвет  и  отражение (полупросвет) 
Трансфлектор, приваренный к заднему поляроиду 
отражает свет, поступающий спереди, так же хорошо, 
как пропускает свет с обратной стороны.  
Используется с отключаемой подсветкой в ус-
ловиях яркого освещения и с включенной под-
светкой в условиях низкой освещенности для 
уменьшения общей потребляемой мощности. 

C.  ЖКИ  на  просвет  
Используется без отражателя (реф-
лектора) или трансфлектора, прива-
ренных к заднему поляроиду.  
Требуется задняя подсветка. 
Наиболее распространенным 
является инверсное 
изображение на просвет. 

 

• Система обозначений ЖК - индикаторов 
Примеры обозначений:  

 в каталоге   ID-15DP1-MF 
 при поставках(*)  ID-15DP1-MF-AN1-1.27 
 традиционная система обозначений ИЖЦ1-15/7Ф 

ID - 15 DP 1 - M F - A N 1 - 1.27 

1  2 3 4  5 6  7 8 9  10 
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Система обозначений ЖКИ ОАО «ИНТЕГРАЛ».  Расшифровка по номерам позиций 
№ Назначение Применение Примеры 

1 Обозначение для ЖКИ ОАО «ИНТЕГРАЛ» Для всех ЖКИ ID 

Характеристика ЖКИ: Для всех ЖКИ  

Число цифр  ЖКИ категории D, DP 8 

Число символов в строке, число строк. ЖКИ категории C, CP 
1602 

- 2 строки по  
16 символов 

Число столбцов, число строк ЖКИ категории G, GP 
12064 

- 120 столбцов,  
64 строки 

2 

Общее число сегментов ЖКИ только ЖКИ категории P 8 

3 Категория ЖК - индикатора: 
D – цифровой 
C – алфавитно-цифровой 
G – графический 
P – содержит пиктограммы (иконки) 

 
ЖКИ категории D 
ЖКИ категории C 
ЖКИ категории G 
ЖКИ категории P 

 
D, DP 
C, CP 
G, GP 

P 

4 Порядковый номер разработки для данного типа ЖКИ Для всех ЖКИ 45 

5 Способ контактирования ЖКИ к плате: 
M – посредством металлических выводов 
R – через токопроводящую резину или 
   анизотропный токопроводящий клей 

Для всех ЖКИ 

M 
R 

6 Внутрифирменная группа разработки: 
F – Завод  «Фотэк» 

Для всех ЖКИ  
F 

7 Тип ЖКИ: 
A – ЖКИ на отражение 
B – ЖКИ на полупросвет 
C – ЖКИ на просвет 

Для всех ЖКИ при поставках 

(*) 
 

A 
B 
C 

8 Оптическая мода: 
N – негатив 
P – позитив 

Для всех ЖКИ при поставках 

(*) 
 

N 
P 

9 Рабочий температурный диапазон функционирования: 
1 - температура   - 40…+ 85 oC 
2 - температура   - 20…+ 70 oC 
3 - температура       0…+ 50 oC 
4 - другой 

Для всех ЖКИ при поставках 

(*) 
 

1 
2 
3 
4 

10 Шаг по металлическим выводам, мм Для всех ЖКИ при поставках 1,27 / 1,80 
2,00 / 2,54 

 

(*) Оптическая мода, тип ЖКИ, угол максимального контраста и группа климатического исполнения оговаривают-
ся при поставках ЖКИ. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Жидкокристаллические индикаторы 
 

 
128

ФИЛИАЛ  «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

 

• Цифровые ЖКИ 
Система обозначений 
H1 x V1 x T1 - габаритные размеры, мм MUX - мультиплекс ЖКИ 
H2 x V2 - размер видимого поля, мм U - рабочее напряжение, В, ±10% 
V3 - высота цифры, мм I - ток потребления, мкА 
NSEG - число выводов SEGi   
Примечание. (*) – изделия, изготавливаемые по фаундри (продажа – с согласия заказчика) 

 

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

ИНДИКАТОРЫ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

1 ID-1DP1-MF 
ИЖЦ1-1/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

90 
x 

140 
x 

3,5 

84 
x 

131,5 

115 1:1 12 2,4 40 

 
2 ID-2D2-MF 

ИЖЦ2-2/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

17,75 
x 

10,0 
x 

6,85 

8,9 
x 

6,4 

5,0 1:2 7 3,0 4 

 

3 ID-4D3-MF* 
ID-4D3.1-MF 
ИЖЦ3-4/7Ф*  
ИЖЦ3-4/7-01Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

70,5 
x 

33,0 
x 

14,35 

60,0 
x 

20,0 

18,8 1:1 33 5,0 15 

 
4 ID-4DP5-MF 

ID-4DP5.1-MF 
ИЖЦ5-4/7Ф 
ИЖЦ5-4/7-01Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

48,5 
x 

27,0 
x 

15,0 

36,0 
x 

12,0 

9,5 1:1 32 5,0 
3,0 

5 

 
5 ID-4DP20-MF 

ID-4DP20.1-MF 
ИЖЦ20-4/7Ф 
ИЖЦ20-4/7-01Ф  
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

41,0 
x 

28,0 
x 

12,2 

35,56 
x 

18,0 

10,0 1:3 12 5,0 
3,0 

7 

 
6 ID-4D22-MF 

ИЖЦ22-4/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

30,3 
x 

20,2 
x 

14,2 

27,0 
x 

12,0 

8,0 1:1 32 3,0 4 
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№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

7 ID-4D25-MF 
ИЖЦ25-4/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

34,0 
x 

20,0 
x 

16,3 

30,0 
x 

10,0 

7,0 1:3 12 5,0 4 

 
8 ID-4.5DP1-MF 

ИЖЦ1-4.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

50,8 
x 

30,5 
x 

25,5 

46,8 
x 

20,3 

10,3 1:1 39 5,0 10 

 
9 ID-4.5DP2-MF 

ИЖЦ2-4.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

50,8 
x 

30,5 
x 

14,8 

46,8 
x 

20,3 

10,3 1:1 39 5,0 10 

 
10 ID-5D2-MF 

ID-5D2.1-MF 
ИЖЦ2-5/7Ф 
ИЖЦ2-5/7-01Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

33,5 
x 

18,4 
х 

15,0 

30,0 
x 

13,0 

5,0 1:3 13 3,3 
5,0 

 

4 

 

11 ID-6D1-MF* 
ID-6D1.1-MF 
ИЖЦ1-6/7Ф* 
ИЖЦ1-6/7-01Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

137 
x 

44.0 
x 

14,35 

129 
x 

32.0 

25.6 1:1 69 5,0 15 

01 35

3670

 

12 ID-6D8-MF 
ИЖЦ8-6/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

71,0 
x 

31,5 
x 

9,5 

63,5 
x 

21,0 

16,0 1:3 47 5,0 10 

01 25

50 26

 
13 ID-6DP12-МF 

ИЖЦ12-6/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

71,0 
x 

30,5 
x 

14,8 

63,5 
x 

16,5 

12,7 1:1 49 5,0 10 

 

14 ID-6DP15-МF 
ИЖЦ15-6/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

137,16 
х 

47,96 
х 

9,15 

130,56 
х 

31,5 

25,4 1:1 51 3,3 45 

 
15 ID-7D4-MF* 

ИЖЦ4-7/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

140,0 
x 

44,4 
x 

14,35 

133,4 
x 

32,5 

24,3 1:1 57 5,0 30 

 
16 ID-7DP5-MF 

ИЖЦ5-7/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.162-2011 

40,0 
х 

14,4 
х 

14,85 

36,0 
х 

8,3 

6,0 1:4 15 3,0 5 
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№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

17 ID-8D13-MF 
ID-8D13.1-MF 
ИЖЦ13-8/7Ф 
ИЖЦ13-8/7-01Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

79,0 
x 

31,8 
x 

15,0 

73,0 
x 

22,5 
 

13,0 1:3 26 3,0 
5,0 

10 

 

18 ID-8D40-MF 
ИЖЦ40-8/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

85,5 
x 

22,9 
x 

15,0 

78,8 
x 

12,0 

9,92 1:1 64 3,3 5 

 

19 ID-8DP41-MF 
ИЖЦ41-8/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

70,5 
x 

24,5 
x 

14,5 

62,0 
x 

13,0 

10,6 1:2 42 5,0 7 

 
20 ID-8DP46-MF 

ИЖЦ46-8/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

70,0 
x 

27,2 
x 

23,0 

64,0 
x 

14,5 

8,8 1:3 24 3,0 10 

 
21 ID-8DP50-RF 

ИЖЦ50-8/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

46,0 
x 

16,0 
x 

14.0 

44,6 
x 

8,0 

6,3 1:2 32 5,0 10 

 

22 ID-8DP52-MF 
ИЖЦ52-8/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

61,0 
x 

20,0 
x 

14,2 

56,0 
x 

11,0 

10,0 1:3 27 3,0 7 

1

30

15

16

 
23 ID-9D3-MF 

ID-9D3.1-MF 
ИЖЦ3-9/7Ф 
ИЖЦ3-9/7-01Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

42,0 
х 

12,5 
х 

14,85 

39,0 
х 

7,0 

5,0 1:4 18 3,6 
3,0 

2 

 

24 ID-10D8-MF 
ИЖЦ8-10/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

97,0 
x 

23,0 
x 

13,95 

93,0 
x 

14,0 

12.0 1:1 79 5,0 8 

 

ИНДИКАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

25 ID-2DP1-MF 
ИЖЦ1-2/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

74,0 
x 

70,0 
x 

12,8 

66,0 
x 

66,0 

18,0 1:1 40 5,0 25 
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№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

26 ID-2.5DP1-MF 
ИЖЦ1-2.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

40,0 
x 

44,0 
x 

11,85 

36,0 
x 

36,0 

9,0 1:1 25 5,0 10 

 
27 ID-2.5DP2-MF 

ИЖЦ2-2.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

74,0 
x 

70,0 
x 

14,35 

66,0 
x 

66,0 

12,0 1:2 24 3,0 20 

 
28 ID-3DP1-MF 

ИЖЦ1-3/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

40,5 
x 

44,0 
x 

11,85 

38,0 
x 

38,0 

12,0 1:1 30 5,0 10 

 
29 ID-3DP2-MF 

ИЖЦ2-3/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

22,5 
x 

10,95 
x 

14,85 

18,1 
х 

6,25 

5,0 1:3 11 3,0 1,5 

 
30 ID-3DP3-MF* 

ИЖЦ3-3/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

32,5 
x 

17,0 
x 

14,3 

29,0 
x 

10,5 

8,0 1:3 12 3,0 2 
 

 

 

 

31 ID-3DP3-01-MF* 
ИЖЦ3-3/7-01Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

32,5 
x 

17,0 
x 

14,3 

29,0 
x 

10,5 

8,0 1:3 12 3,0 2 
 

 

 

32 ID-3DP5-MF 
ИЖЦ5-3/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

35,0 
x 

38,5 
x 

8,85 

32,0 
x 

27,0 

14 1:4 7 3,0 12 

 
33 ID-3.5DP1-MF 

ИЖЦ1-3.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

49,0 
x 

24,6 
x 

15,0 

38,0 
x 

13,0 

7,9 1:1 33 5,0 5 

 
34 ID-3.5DP2-MF 

ИЖЦ2-3.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

49,0 
x 

24,6 
x 

15,0 

38,0 
x 

13,0 

7,9 1:1 31 5,0 5 

 
35 ID-3.5DP5-MF 

ИЖЦ5-3.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

44,0 
x 

24,6 
x 

15,0 

38,0 
x 

14,5 

12 1:1 28 3,0 7 
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ФИЛИАЛ  «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

36 ID-3.5DP6-MF 
ИЖЦ6-3.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

69,8 
x 

35,5 
x 

10,85 

63,0 
x 

24,0 

17,8 1:2 14 3,0 8 

 
37 ID-3.5DP7-MF 

ИЖЦ7-3.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

80,0 
x 

39,0 
x 

12,4 

76,0 
x 

30,0 

20,0 1:1 39 3,0 15 

 
38 ID-4DP2-RF 

ИЖЦ2-4/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

61,0 
x 

22,0 
x 

2,8 

51,0 
x 

11,0 

9,3 1:2 54 3,0 4 

 

39 ID-4DP18-MF 
ИЖЦ18-4/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

34,5 
x 

19,5 
x 

15,0 

30,0 
x 

13,0 

6,0 
 

1:3 18 3,3 6 

 

40 ID-4DP19-RF 
ИЖЦ19-4/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

40,0 
x 

27,5 
x 

2,3 

35,0 
x 

17,5 

6,0 1:4 8 5,0 2 

 

41 ID-4DP21-MF 
ИЖЦ21-4/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

36,0 
x 

27,0 
x 

25,2 

32,0 
x 

22,0 

9,0 1:2 20 3,0 5 

 
42 ID-4DP23-MF* 

ИЖЦ23-4/7Ф* 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

40,0 
x 

27,5 
x 

35,85 

35,5 
x 

17,5 

6,0 1:4 8 5,0 10 

 

43 ID-4DP24-MF 
ИЖЦ24-4/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

61,0 
x 

30,0 
x 

8,85 

58,0 
x 

21,0 

14,0 1:1 49 5,0 10 

 

44 ID-4DP26-MF 
ИЖЦ26-4/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

63,0 
x 

32,0 
x 

12,0 

57,0 
x 

20,0 

14,0 1:1 49 3,0 10 
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№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

45 ID-4DP27-MF 
ИЖЦ27-4/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

32,5 
x 

24,5 
x 

15,0 

21,0 
x 

20,0 

10,0 1:3 15 5,0 5 

 
46 ID-4DP28-MF 

ИЖЦ28-4/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

71,3 
x 

33,9 
x 

2,85 

66,0 
x 

21,0 

12,0 1:3 30 3,0 15 

2

 
47 ID-4DP29-MF 

ИЖЦ29-4/7Ф  
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

49,6 
x 

26,0 
x 

2,85 

44,9 
x 

15,0 

12,0 1:1 32 3,0 7 

 
48 ID-4DP34-MF 

ИЖЦ34-4/7Ф  
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

43,0 
х 

50,0 
х 

14,85 

35,0 
х 

36,0 

9,0 1:3 12 3,3 20 

 
49 ID-4DP35-MF 

ИЖЦ35-4/7Ф  
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

55,0 
х 

29,0 
х 

14,85 

50,0 
х 

20,0 

14,0 1:3 12 5,0 4 

 
50 ID-4DP44-RF 

ИЖЦ 44-4/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.021-2006 
 

76,0 
х 

48,0 
x 

1,6 

64,0 
х 

34,0 

19,47 1:2  2,4 0,8 

 

51 ID-4.5DP3-MF 
ИЖЦ3-4.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

40,0 
x 

44,0 
x 

11,85 

36,0 
x 

36,0 

9,0 1:1 43 5,0 10 

 
52 ID-4.5DP4-MF 

ИЖЦ4-4.5/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

63,0 
х 

34,0 
х 

6,85 

59,0 
х 

25,0 

28,0 1:1 33 5,0 10 
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ФИЛИАЛ  «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

53 ID-4.5DP5-MF 
ИЖЦ5-4.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

74,0 
x 

70,0 
x 

14,35 

66,0 
x 

66,0 

12,0 1:3 21 3,0 20 

 
54 ID-5DP3-MF 

ИЖЦ3-5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

65,5 
x 

37,5 
x 

15,0 

58,0 
x 

25,0 

18,0 1:1 49 5,0 10 

 
55 ID-5DP5-MF 

ИЖЦ5-5/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

137,0 
х 

44,0 
х 

15,0 

130,0 
х 

31,5 

25,4 1:1 46 3,0 10 

 
56 ID-5DP6-MF* 

ИЖЦ6-5/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

59,8 
x 

69,9 
x 

14,3 

50,0 
х 

57,0 

14,0 
----- 
5,5 

1:1 73 3,0 20 

01

26
2750

51

75  
57 ID-5DP6.1-MF* 

ИЖЦ6-5/7-01Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

59,8 
x 

69,9 
x 

14,3 

50,0 
х 

57,0 

14,0 
----- 
5,5 

1:1 73 3,0 20 

 
58 ID-5.5DP1-MF* 

ИЖЦ1-5.5/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

64,8 
х 

69,9 
х 

14,3 

57,0 
х 

50,0 

14,0 
----- 
5,5 

1:1 70 3,0 30 

75 01

26
2750

51

 
59 ID-5.5DP1.1-MF* 

ИЖЦ1-5.5/7-01Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

64,8 
х 

69,9 
х 

14,3 

57,0 
х 

50,0 

14,0 
----- 
5,5 

1:1 71 3,0 30 
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135 ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

60 ID-6DP1-MF 
ИЖЦ1-6/14Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

54,0 
х 

24,0 
х 

6,85 

48,0 
х 

15,0 

13,4 1:4 26 5 10 

 
61 ID-6DP6-MF 

ИЖЦ6-6/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

60,0 
х 

30,0 
х 

14,35 

54,5 
х 

21,5 

13 1:3 18 3,0 5 

 
62 ID-6DP13-МF* 

ИЖЦ13-6/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

69,9 
x 

64,8 
x 

14,3 

59,0 
x 

51,0 

12,3 
----- 
4,8 

1:1 73 3,0 30,0 0126
27

50

51 75  
63 ID-6DP13.1-МF* 

ИЖЦ13-6/7Ф-01* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

69,9 
x 

64,8 
x 

14,3 

59,0 
x 

51,0 

12,3 
----- 
4,8 

1:1 73 3,0 30,0

 
64 ID-6DP14-MF 

ИЖЦ14-6/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

137 
x 

42,0 
x 

14,85 

132,0 
x 

33,0 

16,0 1:3 24 5,0 10 

 
65 ID-6.5DP2-RF 

ИЖЦ2-6.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

44,0 
x 

14,5 
x 

2,85 

35,0 
x 

8,7 

5,0 1:2 29 3,0 2 

 
66 ID-6.5DP3-RF 

ИЖЦ3-6.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

35,0 
x 

18,0 
x 

2,0 

32,0 
x 

9,0 

7,8 1:2 29 2,4 3,0 

 
67 ID-6.5DP4-MF 

ID-6.5DP4.1-MF 
ИЖЦ4-6.5/7Ф 
(на отражение) 
ИЖЦ4-6.5/7-01Ф 
(на полупросвет) 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

54,0 
x 

24,0 
x 

12,85 

50,0 
x 

15,0 

10,9 1:4 20 5,0 4 
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ФИЛИАЛ  «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

68 ID-7.5DP1-RF 
ИЖЦ1-7.5/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

26,5 
x 

20,5 
x 

1,7 

24,0 
x 

15,0 

5,0 
----- 
2,75 

1:4 18 3,0 1 

 
69 ID-7.5DP1.1-RF 

ИЖЦ1-7.5/7-01Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

26,5 
x 

20,5 
x 

1,7 

24,0 
x 

13,8 

9,6 1:4 18 3,0 1 

 
70 ID-7.5DP1.2-RF 

ИЖЦ1-7.5/7-02Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

26,5 
x 

20,5 
x 

1,7 

24,0 
x 

15,0 

5,5 
---- 
3,8 

1:4 23 3,0 1 

 
71 ID-7.5DP1.3-RF 

ИЖЦ1-7.5/7-03Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

26,5 
x 

20,5 
x 

1,7 

24,0 
x 

15,0 

5,0 
----- 
2,75 

1:4 23 3,0 1 

 
72 ID-7.5DP1.4-RF 

ИЖЦ1-7.5/7-04Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

26,5 
x 

20,5 
x 

1,7 

24,0 
x 

15,0 

5,0 
----- 
2,75 

1:4 23 3,0 1 

 
73 ID-7.5DP1.5-RF 

ИЖЦ1-7.5/7-05Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

26,5 
x 

20,0 
x 

1,7 

22,0 
x 

12,0 

4,85 
----- 
3,45 
----- 
2,6 

1:4 23 3,0 1 

 
74 ID-7.5DP1.6-RF 

ИЖЦ1-7.5/7-06Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

26,5 
x 

20,0 
x 

1,7 

24,0 
x 

15,0 

5,5 
----- 
3,8 

1:4 23 3,0 1 

 
75 ID-7.5DP1.7-RF 

ИЖЦ1-7.5/7-07Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

26,5 
x 

20,0 
x 

1,7 

24,0 
x 

15,0 

5,5 
----- 
3,8 

1:4 23 3,0 1 
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№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

76 ID-7.5DP1.8-RF 
ИЖЦ1-7.5/7-08Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

26,5 
x 

20,0 
x 

1,7 

22,0 
x 

12,0 

4,85 
----- 
3,45 
----- 
2,6 

1:4 23 3,0 1 

 
77 ID-7.5DP2-MF 

ИЖЦ2-7.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

71,5 
х 

50,5 
х 

14,35 

60,0 
х 

40,0 

14,0 
----- 

10,25 

1:4 28 3,0 15 

 
78 ID-7.5DP3-MF 

ИЖЦ3-7.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

71,5 
х 

50,5 
х 

14,35 

60,0 
х 

40,0 

14,0 
---- 

10,25 

1:4 30 3,0 12 

 
79 ID-7.5DP4-MF* 

ИЖЦ4-7.5/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

70,2 
х 

50,2 
х 

14,85 

60,0 
х 

40,0 

14,0 
----- 
7,0 

1:4 22 3,0 15 

 
80 ID-7.5DP5-MF* 

ИЖЦ5-7.5/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.162-2011 

127,0 
х 

42,5 
х 

14,85 

121,0 
х 

36,5 

20,0 1:3 26 3,0 20 

 
81 ID-8DP5-MF* 

ИЖЦ5-8/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

76,0 
х 

30,0 
х 

14,85 

72,0 
х 

21,0 

12,0 1:2 42 3,6 10 

 
82 ID-8DP47-MF 

ИЖЦ47-8/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

85,0 
x 

50,0 
x 

15,0 

80,0 
x 

40,0 

12,0 1:3 30 3,0 5 

 
83 ID-8DP49-MF 

ИЖЦ49-8/7Ф  
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

82,5 
x 

30,0 
x 

17,6 

77,0 
x 

20,0 

8,0 1:4 32 3,6 6 
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ФИЛИАЛ  «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

84 ID-8.5DP3-MF 
ИЖЦ3-8.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

42,5 
x 

50,0 
x 

15,0 

41,0 
x 

38,0 

16,0 1:3 34 3,3 20 

 

85 ID-8.5DP4-MF 
ИЖЦ4-8.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

90,0 
x 

60,0 
x 

14,8 

86,0 
x 

48,0 

14,0 
----- 
8,0 

1:2 46 3,0 25 

 
86 ID-8.5DP5-RF 

ID-8.5DP5.1-RF 
ИЖЦ5-8.5/7Ф 
ИЖЦ5-8.5/7-01Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

50,0 
x 

24,0 
x 

2,85 

46,0 
x 

14,0 

8,4 1:3 22 3,0 1,8 

 
87 ID-8.5DP14-RF 

ИЖЦ14-8.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

42,0 
x 

22,0 
x 

2,0 

36,0 
x 

12,0 

8,0 1:3 22 3,3 10 

 
88 ID-9DP6-MF* 

ИЖЦ6-9/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

51,0 
х 

16,2 
х 

14,85 

48,0 
х 

9,5 

3,75 
----- 
3,0 

1:4 17 3,0 2 

1 11

1222

 
89 ID-9.5DP1-MF* 

ИЖЦ1-9.5/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

70,0 
x 

26,6 
x 

14,0 

65,0 
x 

15,6 

7,46 
----- 
4,14 

1:4 24 3,0 6 

 
90 ID-9.5DP2-MF 

ИЖЦ2-9.5/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

44,0 
x 

49,0 
x 

14,35 

40,0 
x 

40,0 

12,8 1:4 28 3,0 10 

 
91 ID-10DP1-MF 

ИЖЦ1-10/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

50,0 
x 

26,0 
x 

14,0 

44,0 
x 

14,0 

8,8 1:2 41 5,0 10 
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№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

92 ID-10DP3-RF 
ИЖЦ3-10/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

40,0 
x 

27,5 
x 

2,3 

35,0 
x 

17,5 

5,0 1:4 18 5,0 2 

 
93 ID-10DP4-MF 

ИЖЦ4-10/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

51,6 
x 

19,5 
x 

14,2 

49,6 
x 

12,0 

6,3 1:2 42 5,0 2 

 
94 D-10DP5-MF 

ИЖЦ5-10/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

40,0 
х 

27,5 
х 

35,85 

35,0 
х 

17,5 

6,0 1:4 19 3 10 

 

95 D-10DP6-MF 
ИЖЦ6-10/7Ф 
 
ТУ РБ 
100243905.079-2003 

65,0 
x 

35,0 
x 

6,8 

61,0 
x 

25,0 

10,0 
 

1:3 31 5,0 10 

 

96 D-10DP7-MF 
ИЖЦ7-10/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

58,0 
x 

22,0 
x 

13,5 

55,0 
х 

15,0 

8,25 1:2 54 3 3 

 
97 ID-10DP9-MF 

ID-10DP9.2-MF 
ИЖЦ9-10/7Ф 
ИЖЦ9-10/7-02Ф 
 
ТУ BY 
00386629.033-2008 

57,5 
x 

22,0 
x 

14,05 

55,0 
x 

15,0 

8,25 1:4 22 5,0 
3,3 

4 

 

98 ID-10DP9.01-MF 
ИЖЦ9-10/7-01Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

57,5 
x 

22,0 
x 

35,0 

55,0 
x 

15,0 

8,25 1:4 22 5,0 4 

 
99 ID-10DP10-MF 

ИЖЦ10-10/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

66,0 
х 

57,0 
х 

14,35 

60,0 
х 

45,0 

14,0 
----- 
7,0 

1:4 24 3,0 15 

1 14

1528

 
100 ID-12DP1-MF 

ИЖЦ1-12/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

60,5 
x 

24,5 
x 

25,8 

54,5 
x 

13,5 

6,0 
----- 
4,5 

----- 
4,0 

1:4 26 5 3 
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ФИЛИАЛ  «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

101 ID-13DP1-MF 
ИЖЦ1-13/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

73,0 
x 

36,0 
x 

15,0 

67,0 
x 

28,0 

7,3 
----- 
5,6 

1:2 54 3,0 12 

 
102 ID-13DP2-MF 

ИЖЦ2-13/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

72,0 
x 

38,0 
x 

14,35 

67,0 
x 

28,0 

8,0 1:2 52 3,0 20 

 
103 ID-14DP2-MF 

ИЖЦ2-14/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

92,0 
x 

47,0 
x 

14,85 

88,4 
x 

38,4 

12,0 
----- 
9,6 

----- 
8 

1:4 39 5,0 25 

 
104 ID-14DP3-MF* 

ИЖЦ3-14/7Ф* 
 
ТУ BY 
100386629.162-2011 

89,7 
х 

59,7 
х 

14,85 

85,0 
х 

45,0 

16,0 
----- 
9,0 

----- 
5,5 

1:4 34 3,0 15 

 
105 ID-15DP1-MF 

ИЖЦ1-15/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

71,0 
x 

33,0 
x 

15,0 

67,0 
x 

28,0 

7,3 
----- 
5,6 

1:4 33 4,0 18 

 
106 ID-15DP2-MI 

ИЖЦ2-15/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

85,0 
x 

33,0 
x 

14,0 

78,0 
x 

24,5 

8,65 
----- 
5,0 

1:4 40 4,5 20 

 
107 ID-19DP1-MF 

ИЖЦ1-19/7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

46,5 
x 

31,5 
x 

15,0 

40,0 
x 

22,4 

5,6 1:4 44 3,0 10 
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ИНДИКАТОРЫ С ПИКТОГРАММАМИ 

Ns – общее число сегментов индикатора 

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 Ns MUX NSEG U I Чертеж 

108 ID-17P1-MF 
ИЖЦ1-17Ф 
 
TY BY 
100386629.162-2011 
(для шкалы имер. 
прибора) 

65,0 
х 

26,0 
х 

14,85 

60,0 
х 

16,0 

12,0 1:1 17 5,0 10 

 
109 ID-26P1-MF 

ИЖЦ1-26Ф 
 
ТУ BY 
100386629.033-2008 

40,0 
х 

44,0 
х 

12,85 

34,0 
х 

34,0 

8,0 1:1 26 3,0 8 

28

15 14

01

 
110 ID-30P1-MF 

ИЖЦ1-30Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

40,0 
х 

44,0 
х 

11,85 

38,0 
х 

38,0 

30 1:1 31 5,0 10 

 

 
№ Обозначение H1 x V1 x T1 MUX U I Чертеж 

ЧАСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

111 ID-4D4-RF 
ИЖЦ4-4/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

25,5х18х1,25 2 2,4 1,2 

 

112 ID-4D8-RF 
ИЖЦ8-4/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

24,5х14,3х1,6 2 2,4÷3,1 0,64 

 

113 ID-4D9-RF 
ИЖЦ9-4/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

15,2x10x1,2 2 2,4÷3,1 0,5 
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ФИЛИАЛ  «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

№ Обозначение H1 x V1 x T1 MUX U I Чертеж 
114 ID-4D12-RF 

ИЖЦ12-4/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

15,2х10х1,2 2 2,4÷3,1 0,5 
 

115 ID-4D17-RF 
ИЖЦ17-4/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

24,5х14,3х1,6 2 2,4÷3,1 0,64 

 

116 ID-6DP2-RF 
ИЖЦ2-6/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

24,5x14,3x1,25 2 2,4 0,7 

 

117 ID-6DP10-RF 
ИЖЦ10-6/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

15,6x12,8x1,2 2 2,4 0,4 

 

118 ID-6DP11-RF 
ИЖЦ11-6/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

24,5x14,3x1,25 2 2,4 0,7 

 

119 ID-8DP1.04-RF 
ID-8DP1.06-RF 
ИЖЦ1-8/7-04Ф 
ИЖЦ1-8/7-06Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

24,5x14,3x1,2 
24,5x14,3x1,6 2 2,4 0,6 

 

120 ID-8DP2.04-RF 
ID-8DP2.06-RF 
ИЖЦ2-8/7-04Ф 
ИЖЦ2-8/7-06Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

24,5x14,3x1,2 
24,5x14,3x1,6 

 
2 2,4 0,6 

 

121 ID-8DP3.04-RF 
ID-8DP3.06-RF 
ИЖЦ3-8/7-04Ф 
ИЖЦ3-8/7-06Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 

24,5x14,3x1,2 
24,5x14,3x1,6 

 
2 2,4 0,6 

 

122 ID-8DP31-RF 
ИЖЦ31-8/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 24,0x18,0x1,25 2 2,4 0,7 

 

123 ID-8DP32-RF 
ИЖЦ32-8/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 24,0x18,0x1,25 2 2,4 0,7 
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№ Обозначение H1 x V1 x T1 MUX U I Чертеж 
124 ID-8DP33-RF 

ИЖЦ33-8/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 24,0x18,0x1,25 2 2,4 0,7 

 
125 ID-12DP2-RF 

ИЖЦ2-12/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 23,4х18,0х1,35 3 3,0 1 

 
126 ID-12DP7-RF 

ИЖЦ7-12/7Ф 
 
ТУ BY 100386629.021-2006 24x18x1,25 2 2,4 0,7 

 

 
• Алфавитно-цифровые индикаторы 
H3 x V3 – (ширина) х (высота) символа 

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 

H3 
xV3 MUX NSEG U I Чертеж 

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ТАБЛО КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
1 
 

ID-0101C2.1-MF 
ИЖГ1-1/5x7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

54,0 
х 

81,0 
х 

14,35 

45,0 
x 

77,0 

43,0 
x 

75,0 

1:1 58 5,0 15 

1

31 32

62  

2 ID-0101C2-MF 
ID-0101C2.01-MF 
ИЖГ2-1/5x7Ф 
(на просвет) 
ИЖГ2-1/5x7-01Ф 
(на полупросвет) 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

89,5 
х 

115,4 
х 

13,35 

77,5 
х 

107,5 

73,0 
х 

103,0

1:1 35 5,0 60 

1

51
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ФИЛИАЛ  «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 

H3 
xV3 MUX NSEG U I Чертеж 

3 ID-0101C3-MF 
ИЖГ3-1/5x7Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

41,2 
х 

60,0 
х 

12,85 

36,0 
х 

57,0 

32,0 
х 

51,25 

1:2 53 5,0 15 

 
4 ID-0101C4-MF 

ИЖГ4-1/5x8Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

89,0 
х 

120,0 
х 

14,85 

85,0 
х 

111,0 

71,0 
х 

100,5 

1:1 92 5,0 50 

 

МАТРИЧНЫЕ АЛФАВИТНО-ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
5 ID-1601C1-RF 

ИЖВ1-1х16/5х8Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

78,0 
x 

27,0 
x 

15,85 

73,0 
x 

15,0 

6,7 
х 

3,4 

1:8 80 5,0 5 

01 44

4588

 

6 ID-1602C2-RF 
ИЖВ2-2х16/5х8Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

105,8 
x 

34,3 
x 

2,85 

100,0 
x 

24,0 

9,28 
х 

4,84 

1:16 80 5,0 30 
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• Графические индикаторы 
H3 x V3 – размер информационного поля 

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 

H3 
xV3 MUX

NSEG 
-------
NCOM 

U I Чертеж 

1 ID-12064G1-RF 
ИЖГ1-120x64Ф 
 
ТУ BY 
100386629.022-2007 

134,0 
х 

84,0 
х 

2,7 

118,0 
х 

68,0 

113,9
х 

64,0 

1:32 2x60 
-------
2х32 

8,0 80 

 

 

 
• Экспериментальные индикаторы 

№ Обозначение 
H1 
xV1 
xT1 

H2 
xV2 V3 MUX NSEG U I Чертеж  

1 ID-5DP4-RF 
ИЖЦ4-5/7Ф 
 
ТУ РБ 
100344274.006-2003 

20,0 
x 

18,5 
x 

2,0 

14,0 
x 

14,5 

1,2 1:2 41 5,0 0,2 

 
2 ID-5DP4.1-RF 

ИЖЦ4-5/7-01Ф 
 
ТУ РБ 
100344274.006-2003 

20,0 
x 

18,5 
x 

2,0 

14,0 
x 

14,5 

1,2 1:2 41 5,0 0,2 

 
3 ID-5,5DP2-RF 

ИЖЦ2-5,5Ф 
 
TY BY 
100386629.162-2011 
(для настольных 
часов) 

105,7 
х 

49,7 
х 

2,85 

100,0 
х 

37,0 

22,6 
----- 
14,7 

1:2 27 
 

3,0 15 

1 27  
4 ID-13.5DP1-MF 

ИЖЦ1-13.5/7Ф 
 
(для высотомера) 

71,3 
x 

71,3 
x 

11,8 

67,5 
x 

67,5 

7 
----- 

6 
----- 

4 

1:3 77 5,0 50 
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ФИЛИАЛ  «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

 
• Форма технического задания  
на разработку заказного жидкокристаллического индикатора 

1 Электрооптические характеристики ЖКИ 

1.1 Тип ЖКИ:    TN    STN 

1.2 Оптическая мода:   позитив   негатив 

     просвет   отражение   полупросвет 

1.3 Угол максимального контраста:  6 часов  12 часов    другой:_______________ 

1.4 Мультиплекс:    1:1  1:2  1:3  1:4   другой:_______________ 

1.5 Напряжение питания (±10%):   3V   5V    другое:_______________ 

2 Рабочий диапазон температур: 

 -40…+85 °С   -20…+70 °С  0…+50 °С    другой:_______________ 

3 Способ контактирования:    

- внешние металлические выводы с шагом: 

 2,54 мм   1,27 мм  1,80 мм    другим:_______________ 

-  посредством токопроводящей резины 

-  на плату через токопроводящий анизотропный клей 

4 Габаритные размеры индикатора: 

- верхний электрод    х =_______мм  y =_______мм 

- нижний  электрод    х =_______мм  y =_______мм 

5 Размер видимого поля:     х =_______мм  y =_______мм 

Приложение (обязательное). Чертёж видимого поля ЖКИ с размерами отображаемых элементов.  
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• Индикаторные ЖК-модули  
ЖК-модуль «Интеграл МИ-12»/«Интеграл МИ-12.01» 
Технология: COB (чип на плату). Применение: счетчики электроэнергии. 

ТАРИФ

ABC
ФАЗА Пн Вт СР Чт Пт СБ Вс

A Р
ВСЕГО ПРЕД

ОШБ
МЕСЯЦ
СУТКИ

COS ϕ
2

%ГцA1 A2 A3 A4 A6A5 A7 A8

A10 A11 A12 A13 A15A14
M1

M2
Hg

L1 L2 L3

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

*
10**  

ФАЗА

ABC

K1

A-2

A-1 T-12 T-2
A9

B9

G9

F9

E9 C9

D9 ПРЕДВСЕГО
AР

AB(C)A(B)C(A)BC

K3

K2

K5

K4

(A)P A(P)

 

* - для «Интеграл МИ-12» 
** - для «Интеграл МИ-12.1» 

 

Назначение выводов ЖКМ «Интеграл МИ 12» 
№ вывода  1 2 3 4 5 6 7 8 
Наименование SDA SCL VDD GND GND VLCD SD- SD+ 
Подключение I2C-шина 5В±10% 0V 0V 0V 0V VDD 

Примечание Микросхема PCF8576: - выводы CLK, SYNC не задействованы;  
- выводы OSC, SA0, A0, A1, A2, A3 подключены к GND 

Выводы управления 
LED - подсветкой 

• Рабочий температурный диапазон функционирования: ……………………………….…………….-40…+85оС 
• Система команд и протокол обмена ЖКМ полностью соответствует системе команд микросхемы драйвера 

ЖКИ с I2C-интерфейсом PCF8576 ф. Philips 
Соответствие выводов драйвера ЖКИ PCF8576 сегментам ЖКИ 

IC pin Com1 Com2 Com3 Com4 IC pin Com1 Com2 Com3 Com4 
S39 H1 D9 E9 F9 S17 D6 G6 A6 Hg 
S38 E1 F1 C9 G9 S16 C6 B6 F14 A14 
S37 D1 G1 A1 B9 S15 H7 E14 G14 B14 
S36 C1 B1 A9 ТАРИФ S14 E7 F7 D14 C14 
S35 H2 (A)ВC ФАЗА K1 S13 D7 G7 A7 Чт 
S34 E2 F2 A(В)C Пн S12 C7 B7 F15 A15 
S33 D2 G2 A2 AB(С) S11 H8 E15 G15 B15 
S32 C2 B2 F10 A10 S10 E8 F8 D15 C15 
S31 H3 E10 G10 B10 S9 D8 G8 A8 Пт 
S30 E3 F3 D10 C10 S8 C8 B8 K2 Сб 
S29 D3 G3 A3 Вт S7 M ВСЕГО K3 Вс 
S28 C3 B3 F11 A11 S6 Г COS φ (A)P L1 
S27 H4 E11 G11 B11 S5 k ПРЕД A(P) ОШБ 
S26 E4 F4 D11 C11 S4 B % K4 K5 
S25 D4 G4 A4 : S3 A-2 A-1 M1 L2 
S24 C4 B4 F12 A12 S2 T-2 T-1 M2  
S23 H5 E12 G12 B12 S1 p Гц СУТКИ  
S22 E5 F5 D12 C12 S0 •ч 2 МЕСЯЦ L3 
S21 D5 G5 A5 Ср BP0 Com1    
S20 C5 B5 F13 A13 BP2  Com2   
S19 H6 E13 G13 B13 BP1   Com3  
S18 E6 F6 D13 C13 BP3    Com4 
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• Экспериментальные ЖК-модули 
 
ЖК-модуль «Интеграл МИ-08» 
Технология: COB (чип на плату).  
Применение: измерительные приборы. 
 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размер информационного поля, мм 29,2х10 

Напряжение питания, В, ±10% 5 

Потребляемый ток, мА, не более 0,05 

Собственный яркостной контраст  

Используемый электрооптический эффект TN 

Оптический режим работы на отражение 

Мультиплекс ЖКИ 1:3 

Рабочий интервал температур, ºС -40…+60 

Кратковременная пониженная рабочая температура среды,ºС -55 (0,5 часа) 

Кратковременная повышенная рабочая температура среды,ºС +70 (0,5 часа) 

Суммарное время реакции, релаксации, при Т=22±2 ºС,мс, не более 250 

Суммарное время реакции, релаксации, при минимальной рабочей температуре окру-
жающей среды, с, не более 

5 
(при -30ºС) 

Угол обзора вертикальный, град:  - сверху 50 

     - снизу 30 

Угол обзора горизонтальный, град ±45 (90) 

Интерфейс управления 3 шины 

Подсветка нет 

Используемый драйвер ЖКИ SIWG2 
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ЖК-модуль «Интеграл МИ-14C» 
Технология COG («чип на стекле») 
Применение: счетчики электроэнергии. 

 
 

 
 

 

Назначение выводов ЖКМ «Интеграл МИ 14C» 

№ вывода  1 2 3 4 5 6 7 

Наименование CS  RD WR DATA VSS VLCD VDD 

• Рабочий температурный диапазон функционирования: ……………………………….…………….. -40…+85оС 
• Напряжение питания ……………………………………………………………………………………. 3В ±10% 
• Система команд и протокол обмена ЖК-модуля соответствуют системе команд микросхемы драйвера ЖКИ 

HT1621 фирмы Holtek. 

Соответствие выводов драйвера ЖКИ HT1621 сегментам ЖКИ 

Выводы м/с Сегменты ЖКИ Выводы м/с Сегменты ЖКИ 

№  Обозна-
чение Com1 Com2 Com3 № Обозна-

чение Com1 Com2 Com3 

40 SEG8 F8 E8 H8 26 SEG22 B4 C4 P4 

39 SEG9 A8 G8 D8 25 SEG23 F3 E3 H3 

38 SEG10 B8 C8 P8 24 SEG24 A3 G3 D3 

37 SEG11 F7 E7 H7 23 SEG25 B3 C3 P3 

36 SEG12 A7 G7 D7 22 SEG26 F2 E2 H2 

35 SEG13 B7 C7 P7 21 SEG27 A2 G2 D2 

34 SEG14 F6 E6 H6 20 SEG28 B2 C2 P2 

33 SEG15 A6 G6 D6 19 SEG29 F1 E1 H1 

32 SEG16 B6 C6 P6 18 SEG30 A1 G1 D1 

31 SEG17 F5 E5 H5 17 SEG31 B1 C1 P1 

30 SEG18 A5 G5 D5 15 BP2 COM1   

29 SEG19 B5 C5 P5 14 BP1  COM2  

28 SEG20 F4 E4 H4 13 BP0   COM3 

27 SEG21 A4 G4 D4  
  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТОШАБЛОНОВ 
Напыление покрытий 
 

 
150

ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

Структурное подразделение 

Филиала «Завод полупроводниковых приборов» ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Производство «ФОТЭК» 
 

Производство «ФОТЭК» ОАО «ИНТЕГРАЛ» с 1992 года является ведущим в Беларуси 

разработчиком и производителем ЖК-индикаторов. В настоящее время на производстве «ФОТЭК» 

освоено более 150 типов ЖК-индикаторов для электронных часов, блоков управления бытовыми 

приборами, счетчиков электроэнергии, бензоколонок, электронных весов, кассовых аппаратов, 

измерительных приборов и систем автомобиля, информационных табло и др. 

Производственные мощности – 2 млн. см2 в месяц. На производстве освоена технология 

изготовления сегментных, знакоместных и матричных ЖКИ с мультеплексом до 64, основанных на 

твист (TN) и супертвист (STN) эффектах и работающих в диапазоне температур от -400С до +850С. В 

зависимости от типа соединения с платой изготавливаются ЖКИ под «зебру» (токопроводящую резину) 

и с жесткими выводами под пайку с шагом 2.54, 2.0, 1.8 и 1.27 мм. 

«ФОТЭК» разрабатывает и производит индикаторные модули с бескорпусными драйверами на 

плате и с подсветкой, а также в исполнении COG (чип на стекле). Разрабатывает и изготавливает 

заказные ЖКИ по требованиям заказчика. Срок поставки макетных образцов – до 3-х недель с момента 

предоставления информации заказчика. 

 

 

 

Контактные телефоны в Минске: 

(+375-17) 212-10-60 – начальник 

(+375-17) 278-19-16 – менеджер по внешним связям 

Факс: (+375-17) 278-16-22, 278-79-80 (для производства «ФОТЭК») 

E-mail: dzfotek@integral.by или dzfotek2@integral.by  
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Наименование изделия Спецификация 

Промежуточные шаблоны 
для установок проекционной 
печати на кремний  
в масштабе 10:1 
 

1. Тип маскирующего слоя - хром 
2. Минимальный элемент – 4 мкм 

Разброс ± 0,15 мкм 
3. Максимальный размер дефекта – 2,0 мкм; 1,5 мкм; 1,0 мкм 
4. Точность совмещения в комплект масок - 0,8 мкм  
5. Размеры стекла: 

127 x 127 x 2,4 мм (5˝кв. x 0,090″) – кальций-натриевое 
153 x 153 x 2,4 мм (6˝кв. x 0,090″) – кальций -натриевое 

Промежуточные шаблоны 
для установок проекционной 
печати на кремний  
в масштабе 5:1 
 

1. Тип маскировочного слоя - хром 
2. Минимальный элемент – 2 мкм 

Разброс ± 0,10 мкм 
3. Максимальный размер дефекта – 2,0 мкм; 1,5 мкм; 1,0 мкм 
4. Точность совмещения в комплекте масок  –  0,6 мкм  
5. Размер стекла: 

127 x 127 x 2,4 мм (5˝кв. x 0,090″) – кальций-натриевое 
153 x 153 x 2,4 мм (6˝кв. x 0,090″) – кальций-натриевое 
152 x 152 x 6,35 мм (6˝кв. x 0,250″) - кварц 

Рабочие шаблоны для 
контактной и проекционной 
литографии в 
масштабе 1:1 

1. Тип маскировочного слоя - хром, оксид железа  
2. Минимальный элемент – 1,0 мкм 

Разброс ± 0,10 мкм 
3. Точность совмещения в комплекте ± 0,6 мкм 
4. Размер стекла:  

102 x 102 мм (4″кв. x 0,090″) 
127 x 127 мм (5″кв. x 0,090″) 
153 x 153 мм (6″кв. x 0,090″)  

Дополнительные 
возможности при 
изготовлении шаблонов 

1. Конфигурация распечатки рабочего поля – по желанию заказчика 
2. Возможность распечатки на одном шаблоне любого количества вариантов 

топологии 

Шаблонные заготовки: 
ПЖФ 
ПХФ 
ПХЭР 

1. Размеры заготовок 
102 x 102 x 2,4 мм 
127 x 127 x 2,4 мм 
153 x 153 x 2,4 мм 

2. Тип стекла: кальций-натриевое 
3. Типы маскирующего слоя: хром, окись железа 
4. Типы резиста: позитивный фоторезист, позитивный электронорезист 

Напыление покрытий   Материалы покрытий: серебро, никель, ванадий, алюминий, хром 

Оптические защитные 
мембраны 

1. На собственных рамках 
2. На рамках заказчика 
3. Для длин волн 365 нм,405 нм и 436 нм 
4. Пропускание 99 ± 1% 
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• Монитор медицинский «Интеграл» 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основные параметры и характеристики 
Наименование, единица измерения Значение 

1 Электрокардиограмма  
Диапазон входных напряжений, мВ от 0,03 до 5 
Относительная погрешность измерения напряжения, в диапазонах:  
от 0,1 до 0,5 мВ, %, не более ± 15 
от 0,5 до 4 мВ, %, не более ± 7 
Нелинейность, % ± 2,5 
Чувствительность, мм/мВ 2,5; 5; 10; 20; 40 
Относительная погрешность установки чувствительности, % ± 5 
Входной импеданс, МОм, не менее 5 
Коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее 100 000 
Напряжение внутренних шумов, приведенных к входу, мкВ, не более 20 
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), в диапазоне 
частот:  
от 0,5 до 60 Гц, % от -10 до +5 
от 60 до 75 Гц, % от -30 до +5 
Относительная погрешность измерения интервалов времени, %, не более ± 7 
Скорость движения носителя записи (скорость развертки), мм/с 12,5; 25; 50 
Диапазон измерения частоты сердечных сокращений, ударов в минуту от 25 до 250 
Абсолютная погрешность измерения частоты сердечных сокращений, ударов в 
минуту ± 2 

2 Неинвазивное артериальное давление 
Диапазон измерения давления, кПа (мм рт. ст.), для взрослых  

 для детей 
От 2,6 до 37,2 (от 20 до 280) 
От 2,6 до 23,9 (от 20 до 180) 

Пределы допускаемой основной погрешности, кПа (мм рт. ст.) ± 0,4 (± 3) 
Скорость подъема (спада) давления в манжете в режиме измерения давления, кПа 
(мм рт. ст.)/с От 0,26 до 0,66 (от 2 до 5) 

3 Инвазивное артериальное давление 
Диапазон измерения давления, кПа (мм рт. ст.), для взрослых От 2,6 до 37,2 (от 20 до 280) 

 для детей От 2,6 до 23,9 (от 20 до 180) 
Пределы допускаемой основной погрешности, кПа (мм рт. ст.) ± 0,5 (± 4) 

4 Температура 
Диапазон показаний температуры тела, °С от 15 до 45 
Диапазон измерения температуры тела, °С от 34,0 до 43,0 
Абсолютная погрешность измерения температуры тела, °С  ± 0,2 

5 Габаритные размеры, мм 
монитора "Интеграл 12" 315×295×225 
монитора "Интеграл 10" 270×290×210 

6 Масса, кг 
монитора "Интеграл 12" не более 6,0 
монитора "Интеграл 10" не более 5,5 

По вопросам поставок обращаться по тел:   (+375 17) 278 87 52  

Мониторы медицинские "Интеграл» предназначены для 
гемодинамического и газового слежения за жизненно важными функциями 
организма, измерения и оценки параметров физиологического состояния 
пациентов (взрослых и детей) и отображения их на экране в реальном 
масштабе времени. 
Мониторы «Интеграл» обеспечивают мониторирование следующих 
параметров: электрокардиограмма, неинвазивное артериальное давление, 
температура тела (2 канала), частота сердечных сокращений, инвазивное 
артериальное давление (2 канала), степень насыщения гемоглобина 
кислородом, частота дыхания, глубина наркоза, концентрация углекислого 
газа (в прямом и боковом потоке), концентрация анестетика (галотан, 
энфлюран, изофлюран, севофлюран, десфлюран (в прямом и боковом потоке).
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• Койка больничная реанимационная «Интеграл КБЭ-Р»  
(ТУ BY 100386629.148-2010) 
 

 

• Многофункциональное  

использование 

• Возможность трансформации 

матрацного основания 

• Всесторонний доступ к пациенту 

• Современный дизайн 

 

Основные параметры и характеристики 
 

Максимальная длина мм 2100* 

Максимальная ширина мм 920 

Максимальная нагрузочная способность кг 210  

Масса койки кг 135±5  

Угол наклона опоры спины град. 0-85 

Угол наклона опоры бедра град. 0-35 

Угол наклона опоры голени град. 15 

Тренделенбург град. 0-15 

Антитренделенбург град. 0-15 

Минимальная высота подъема ложа мм 500  

Максимальная высота подъема ложа мм 730 

Головная торец спинка  съемная 

Складываемые боковые ограждения  2 шт. 

* - возможность удлинения койки до 200 мм. 
 

Тел.:(+375 17) 278 58 31, 278 87 52 
Разрешение для применения в лечебных учреждениях Республики Беларусь  
Регистрационное удостоверение Минздрава РБ № ИМ-7.97168 
Лицензия на право производства медицинской техники № 02040/4193 от 26.08.2011 
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• Койка больничная электромеханическая «Интеграл КБЭ-02» 
(ТУ BY 100386629.085-2009) 

 
 

• Многофункциональное  

использование 

• Возможность трансформации  

матрацного основания 

• Всесторонний доступ  

к пациенту 

• Современный дизайн 

 
 

Основные параметры и характеристики 
 

Габаритные размеры мм (2100+200)х1020х900 

Максимальная нагрузочная способность кг 165 

Тип ложа  четырехсекционные 

Регулировка головной секции град. 0-80±5 

Регулировка коленной секции град. 0-30±5 

Регулировка ножной секции град. 0-15±5 

Складываемые боковые ограждения шт 2 
Регулировка наклона матрацной рамы 

(положение Тренделенбурга) град. 25-0-14 

Рама-поручень для приподнятия пациента шт 1 

Штатив для внутривенных вливаний шт 2 

Тип привода  электрический 

Возможность удлинения  предусматривается 
 
Тел.:(+375 17) 278 58 31, 278 87 52 
Разрешение для применения в лечебных учреждениях Республики Беларусь  
Регистрационное удостоверение Минздрава РБ № ИМ-7.95538/1003 
Лицензия на право производства медицинской техники № 02040/4193 от 26.08.2011
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• Койка больничная «Интеграл» КБЭ-П (палатная) 
(ТУ BY 100386629.148-2010) 

 

• Многофункциональное  

использование 

• Возможность трансформации 

матрацного основания 

• Всесторонний доступ к пациенту 

современный дизайн 

 
Основные параметры и размеры койки 

 
Максимальная длина мм 2100 +200 

Максимальная ширина мм 1020 

Максимальная нагрузочная способность кг 210 

Масса койки кг 135±5 

Угол наклона опоры спины град. 0-85 

Угол наклона опоры бедра град. 0-35 

Угол наклона опоры голени град. 15 

Тренделенбург град. 0-15 

Антитренделенбург град. 0-15 

Минимальная высота подъема ложа мм 500 

Максимальная высота подъема ложа мм 730 

Головная торец спинка  фиксированная 

Складываемые боковые ограждения  не предусмотрены 

 
Тел.:(+375 17) 278 58 31, 278 87 52 
Разрешение для применения в лечебных учреждениях Республики Беларусь  
Регистрационное удостоверение Минздрава РБ № ИМ-7.97168 
Лицензия на право производства медицинской техники № 02040/4193 от 26.08.2011 
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• Кровать функциональная для новорожденных с ванной-
кюветой из прозрачного пластика «Сашенька»  

(ТУ BY 100386629.108-2009) 
 

 
 

Технические характеристики Основные параметры кроватки 
• Каркас кровати выполнен из стальной 

трубы и покрыт полимерно-порошковым 
напылением, стойким к многократной обработке 
дезинфицирующими средствами 

Габаритные размеры 
кроватки, мм, не более: 

Длина 
Ширина 
Высота 

 
 

900 
550 
1030 

• Кровать имеет 4 самоориентирующиеся 
колеса Ø75 мм (по желанию заказчика диаметр 
колес может быть изменен), два из которых 
оборудованы индивидуальными тормозами 

Размеры ванны-кюветы, 
мм, не более: 

Длина 
Ширина 
Высота 

 
 

745 
490 
245 

• Ванна-кювета кровати изготовлена из 
прозрачного оргстекла с кармашком для именной 
таблички младенца 

 

Размеры матраса, 
мм, не более: 

Длина 
Ширина 
Высота 

 
 

630 
390 
40 

• Матрац выполнен из поролона толщиной 40 
мм и размещается в съемном чехле из 
водонепроницаемой ткани 

Масса кровати, 
кг, не более: 

 
 

 
15 
 
 

• Дно ванны-кюветы кроватки 
перфорировано  

Допустимая нагрузка, 
кг, не более: 

 
15 

• Предусмотрена возможность изменения 
угла наклона ванны-кюветы (положение по 
Тренделенбургу 

Регулировки угла наклона 
ванны-кюветы, град.: 
- по Тренделенбургу 

- по анти-Тренделенбургу 

 
 

18 
12 

 
Тел.:(+375 17) 278 58 31, 278 87 52 
Регистрационное удостоверение Минздрава РБ № ИМ-7.95539 
Лицензия на право производства медицинской техники № 02040/4193 от 26.08.2011

• Кровать функциональная для новорожденных с 

ванной-кюветой из прозрачного пластика 

предназначена для оснащения родильных блоков и 

педиатрических отделений родильных домов, детских 

клиник, фельдшерско-акушерских пунктов 

• Кровать создает матери и медицинскому 

персоналу идеальные условия для ухода за 

новорожденными 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Стол процедурный для новорожденных «Малышка»  
(ТУ BY 100386629.067-2008) номер регистрации 025496 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики: 
 

Диапазон обеспечения температуры 
поверхности столешницы град. 28-380С 

Вес ребенка, не более кг 25  

Время установления рабочего режима, не более мин 30 

Напряжение питания В (220±22)  

Частота Гц 50 
 

Включает выносной датчик температуры, многофункциональный 
оптический модуль (ИК – нагрев, лампа дневного света), борта с ростомером, 
выдвижной ящик, две выдвижные и две навесные полки, два держателя под 
дезинфицирующие растворы. Предусмотрена аварийная сигнализация. 
 
Тел.:(+375 17) 278 58 31, 278 87 52 
Регистрационное удостоверение Минздрава РБ № ИМ-7.94669 
Регистрационное удостоверение Минздрава и Соцразвития РФ ФС № 2006/3006 
Лицензия на право производства медицинской техники № 02040/4193 от 26.08.2011 

• Предназначен для размещения в детских 

лечебных учреждениях, 

• Обеспечивает комфортные условия для 

проведения медицинских процедур с 

новорожденными и грудными детьми, включая 

медицинский осмотр, диагностические 

процедуры, санитарную и медикаментозную 

обработку, фототерапию, массаж, пеленание и 

одевание ребенка. Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Стол процедурный для новорожденных «Малышка-СТ» 
(ТУ BY 100386629.129-2010) 

 

Обеспечивает комфортные условия для 

проведения клинико-метаболического 

мониторинга и мероприятий интенсивной 

терапии, фототерапии, санитарной и 

медикаментозной обработки, других 

физиотерапевтических процедур. 

 
Основные параметры и размеры стола МАЛЫШКА-СТ» 

Наименование параметра Значение параметра 
 Габаритные размеры стола с навесной полкой, мм, не более: 

длина 
ширина 
высота 

 
 

1350 
600 
1900 

 Нагрузка на ложе, кг, не более 20 
 Высота от пола до поверхности ложа, мм 1000±20 
 Масса стола, кг, не более 100 
 Размеры ложа, мм 
    длина 
    ширина 

 
750  
490  

 Высота боковых стенок, мм 200 
 Диапазон измеряемых/отображаемых температур, 0С 15 – 42 
 Диапазон регулирования температуры нагрева ложа, 0С 30-39 
 Время установления рабочего режима, мин, не более 30 
 Диапазон наклона ложа, град, не менее 
  угол Тренделенбурга, град, не менее 
  угол Антитренделенбурга, град, не  менее 

±15±2 
15±2 
-15±2 

 Нагрузка на полку инструментальную, кг, не более 10 
Объем ящика для белья, л  40 
Аварийная сигнализация: 
     уровень звука, дБ, не менее 
     частота звукового сигнала, кГц 

 
65 
4 

Мощность ИК-нагревателей, Вт, не более  900 
Мощность нагревателей ложа, Вт, не более 200 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее  1000 

 
Тел.:(+375 17) 278 58 31, 278 87 52 
Регистрационное удостоверение Минздрава РБ № ИМ-7.97147 
Лицензия на право производства медицинской техники № 02040/4193 от 26.08.2011 

 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Кроватка-грелка для ухода за новорожденными детьми  
«Малышка-СК» (ТУ BY 100386629.131-2010) 
 

 

Предназначена для обеспечения 

оптимального температурного режима 

содержания новорожденных, проведения 

эффективного лечения, снижения 

заболеваемости у новорожденных, проведения 

физиотерапии и выхаживания маловесных и 

маленьких к сроку гестации детей. 
 

Основные параметры и размеры кроватки 
 

Наименование параметра Значение 
параметра 

 Габаритные размеры кроватки с навесной полкой, мм, не более: 
длина 
ширина 
высота 

 
1100 
600 
1350 

 Нагрузка на ложе, кг, не более 20 
 Высота от пола до поверхности матраца, мм 1000±20 
 Масса кроватки, кг, не более 50 
 Размеры ложа, мм 
    длина 
    ширина 

 
750 
490 

 Высота боковых стенок, мм, не менее 350 
 Диапазон измеряемых/отображаемых температур, 0С 15 – 42 
 Диапазон регулирования температуры нагрева ложа, 0С 30-39 
Время установления рабочего режима, мин, не более 30 
Нагрузка на полки инструментальные, кг, не более 10 
Диапазон наклона ложа, град ±10 
Аварийная сигнализация: 
     уровень звука, дБ, не менее 
     частота звукового сигнала, кГц 

 
65 
4 

Мощность нагревателей ложа, Вт, не более 200 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее  1000 

 

 
Тел.:(+375 17) 278 58 31, 278 87 52 
Регистрационное удостоверение Минздрава РБ № ИМ-7.97147 
Лицензия на право производства медицинской техники № 02040/4193 от 26.08.2011 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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• Стол пеленальный для новорожденных «Малышка-СП»  
(ТУ BY 100386629.130-2010) 

 

 

Обеспечивает комфортные условия для 

проведения медицинских процедур с 

доношенными новорожденными и грудными 

детьми, включая медицинский осмотр, 

диагностические процедуры, санитарную и 

медикаментозную обработку, пеленание и 

одевание ребенка. 
 

Основные параметры и размеры стола 
 

Наименование параметра Значение параметра 

 Габаритные размеры стола с навесными полками, мм, не более: 
длина 
ширина 
высота 

 
 

1300 
800 
1900 

 Нагрузка на ложе, кг, не менее 20 
 Высота от пола до поверхности ложа, мм 1000±20 
 Масса стола, кг 50 
 Размеры ложа, мм 
    длина 
    ширина 

 
720 
630 

 Высота боковых стенок, мм, не менее 100 
 Диапазон измеряемых/отображаемых температур, 0С 15 – 42 
 Время установления рабочего режима, мин, не  
более 

 
30 

 Освещенность ложа, лк, не менее 800 
 Нагрузка на полку инструментальную, кг, не более 10 
Мощность ИК-нагревателей, Вт, не более 500 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 1000 
 
Тел.:(+375 17) 278 58 31, 278 87 52 
Регистрационное удостоверение Минздрава РБ № ИМ-7.97145 
Лицензия на право производства медицинской техники № 02040/4193 от 26.08.2011 
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• Перечень ремонтируемых и поверяемых средств измерений (СИ)  
Метрологические характеристики Код 

вида 
изме-
рений

Наименование, тип средства измерений 
Пределы измерений 

Класс, разряд, 
цена деления 
погрешность 

Тягонапоромеры, тягомеры, напоромеры  от –2,5 до 40 кПа к.т.1,5;2,5 
Манометры электроконтактные от 0 до 40 МПа к.т.1-2,5 
Манометры, мановакуумметры показывающие Верхний предел измерений для 

манометров:  
0,06;0,1;0,16;0,25; 0,4;0,6; ;1,6; 
2,5;4;6; 10; 16; 25; 40; 60   МПа 
мановакуумметров:0,06;0,15; 0,3; 
0,5; 0,9;1,5;2,4  МПа 

к.т. 1; 1,5; 2,5; 4 
 
 
 

04 

Вакуумметры показывающие, самопишущие и 
измерительные преобразователи давления с 
унифицированным электрическим выходным 
сигналом постоянного тока или выходным сигналом 
напряжения постоянного тока 

Верхний предел измерений: 
-0,1 МПа 

к.т.1;1,5; 2,5; 4 

05 Измерительные блоки вакуумметров:  
ионизационных и магнитных, 
термопарных и теплоэлектрических, 
деформационных газоразрядных 

Диапазон 
(10-8-10-1)Па,(10-10-10-3)мм рт.ст 
10-3-103)Па, (10-5-10 )мм рт.ст. 
(10-1-70)Па, (10-3-0,5) мм рт.ст.. 

 
±(0,15-1,0)% 
±(0, 05-0,5)% 
±(0,1-0,25)% 

Фотоэлектрические счетчики аэрозольных частиц  
АЗ-5, ПК.ГТА-0,3-002 и др. аналогичные 

(0 - 3,5×105) част/л  ±20% 

Преобразователи промышленных рН-метров 
(вторичные приборы) без электродных систем:  
П-201,П-205,П-215, рН-261; рН-340, рН-121, ЛПУ-01, 
рН-262, рН-150) и др. аналогичные  

 
от -1 до 20 ед. рН 
от -19,99 до 19,99 ед.рН 
от -1999 до 1999 мВ 

 
± (0,02 -0,3) ед.рН 
± (0,01- 0,06) ед.рН  
± (3 -60)мВ 

Преобразователи лабораторных иономеров  
(ЭВ-74,И-130,И-135) и др. аналогичные 

от -20 до 20 ед.рХ  
от -2000 до 2000 мВ 

± (0,04-0,5) ед.рХ 
± (1-50)  мВ 

Измерители удельного сопротивления воды 
В8М3.558.015, БК.ВР-24-003, Я5М3.605.000, IФ-250 и 
др.аналогичные 

от 0 до 30 МОм×см ± (10-15)% 

09 

Кондуктометры типа (КВА-3, КВА-3М, КВА-4) и 
другие аналогичные 

от 0 до 1×10-5 S/м ±(2 -10)% 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ФИЛИАЛ «ЗАВОД  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ПРИБОРОВ»

• Перечень ремонтируемых и поверяемых средств измерений (СИ) 
(продолжение) 

Метрологические характеристики Код 
вида 
изме-
рений

Наименование, тип средства измерений 
Пределы измерений 

Класс, разряд, 
цена деления 
погрешность 

Электронные блоки термометров термоэлектрических 
цифровых 

(0-100)°С 
(0-600)°С 

± (3-6)°С 
± (5-12)°С 

Термометры манометрические (0-100)°С, (100 -300)°С к.т.1;1,5;1,6;2,5;4 
Логометры магнитоэлектрические от -200 до 650°С к.т.1;1,5 
Мосты уравновешенные автоматические от -200 до 650°С к.т.0,25;0,5;1 
Милливольтметры пирометрические от -50 до 1600°С к.т.1;1,5 

10 

Потенциометры автоматические от -50 до 1600°С к.т.0,25;0,5 
Источники питания постоянного тока Пределы установки: 

выходного тока (0-10)А 
выходного напряжения (0-1000)В 

 
±0,6% и более 
±0,1% и более 

Компаратор напряжения типа Р3003 (0,1-10)В к.т.0,0005 
Калибраторы программируемые типа П320, П327, 
П321 

 
(0,1-1000) В 
(1,0-100) мА 
(10ֿ6-10) В 
(10-5-10)А 
(1,0-10)В 
 

Относит. погрешность
± (0,0014-0,014)% 
± (0,008-0,01)% 
±(2U+0,4) мкВ 
Относит. погрешность
±(0,02-0,006)% 
± (0,004-0,0025)% 

Амперметры переменного тока цифровые (0,01-10)А, (40-20000)Гц; ±0,15% и более 
Клещи электроизмерительные (0-300)А, (0-1000)В, f=50 Гц к.т. 1,0-4,0 
Вольтметры постоянного тока (10-3-1000)В к.т. 0,2-0,5;1-4 
Вольтметры цифровые постоянного тока (0,001-10)В; (0,1-1000)В 

типа Щ31 в полном объеме 
±0,01% и более 
±0,015% и более 

Прибор для поверки вольтметров В1-12, В1-13  
(0,1-1000)В 
(1,0-100)мВ 

Погр. установки ЭДС 
± (0,001-0,017)% 
± (0,01-0,02)% 

Вольтметры переменного тока (10-3-1000)В, 50Гц для всех пределов 
(10-3-750)В, (40-20×103)Гц  

к.т.1-4 
к.т.0,2-0,5 

Вольтметры цифровые переменного тока (0,1-0,2)В 
(1,0-200)В 
(200-1000)В 
(20-105)Гц для всех пределов 
В7-27(А;А/1),В7-34(34/1, 34А)  
в полном объеме. в диапазоне 
(20-105)Гц 

±0,3% и более 
±0,15% и более 
±0,3% и более 

Потенциометры постоянного тока типа:  
ПП-63 и аналогичные, 
Р309,Р355 

  
0-100)мВ 
(0-2,1111)В 

 
к.т. 0,02 и более 
к.т.0,005 

Амперметры постоянного тока (10-2-30)А; (10-5-10-2)А 
0,3 мкА 
(10-6-30)А 
(10-5-10)А 

к.т.1-4 
к.т. 0,5 
к.т. 0,2-0,5 
±0,1% и более 

Амперметры переменного тока  (10-4-10)А, 50Гц 
(10-300)А, 50Гц 
(5×10-3-10)А,  (40÷20×103)Гц 

к.т.1-4 
к.т.1,5-4 
к.т.0,2-0,5 

13 

Магазины сопротивления постоянного тока  (10-3-105)Ом 
(104-1010)Ом 

к.т. 0,01 и более 
к.т.0,02 и более 
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• Перечень ремонтируемых и поверяемых средств измерений (СИ) 
(продолжение) 

Метрологические характеристики Код 
вида 
изме-
рений

Наименование, тип средства измерений 
Пределы измерений 

Класс, разряд, 
цена деления 
погрешность 

13 Омметры (10ֿ3-1012)Ом  
(10ֿ3-105)Ом 
(106-1012)Ом 

к.т. 0,1 и более 
±0,015% и более 
±0,02%и более 

Электронно-счетные частотомеры со встроенными 
блоками и с преобраз. частоты  

От 0,005Гц до 12ГГц Δ= ±10-8 и более 

Генераторы сигналов НЧ 
Генераторы сигналов ВЧ 

От 10Гц до 500МГц, (0-100)дБ  
Кf 0,005% и более 

±0,001% и более 
±0,5 дБ и более 

15 

Синтезаторы частоты 50Гц-1300МГц Δ= 10-8 и более 
Установки или приборы для поверки приборов 
импульсных измерений  
(И1-9,И1-11,И1-14) и аналогичные 

U: от 3мкВ до100В 
Т: от 10мкс до 100мс 
τи: от 100нс до 10с 

±0,2% и более 
±1,0% и более 
±1,0% и более 

Измерители LCR цифровые От 10 пФ до 100 нФ 
От 1 Ом до 10 кОм 
От 100 нГ до 1 мГ (1 МГц) 

±0,3%+4 ед. сч. и 
более 
±0,4%+4 ед.сч.и более

Измерители временных интервалов и временных 
сдвигов 

(10-8-10-2)с  
Uвх: (0,03-150)В 

±5×10-7 и более 

Генераторы измерительные инфранизкочастотные 
типа Г6 

От 0,001Гц до 1МГц ±0,0003% и более 

Приборы общего применения для измерения 
параметров электронных ламп и полупроводниковых 
приборов типа Л2 

от 50мВ до 1000 В 
 в диапазоне частот 
(0-100)МГц 

 
±2% и более 

Установки для поверки электронных вольтметров типа 
В1-8 и аналогичные 

От 10мкВ до 300В 
45,400,1000Гц 

±0,2% и более 

Электронные вольтметры переменного тока 
аналоговые и цифровые 

От 0,01мВ до 1000В 
(5-109)Гц 

±0,2% и более 

Генераторы импульсов Форма импульсов прямоугольная 
U: от 10мВ до 100В 
τu: (10-9-5)c 
fповт.: (0,01-5×108)Гц 

 
±1% и более 
±0,1% и более 
±0,01% и более 

Осциллографы электронно-лучевые универсальные, 
запоминающие, специальные 

( 0 - 500)МГц 
от 0,2мВ до 300В 

±1% и более 

Осциллографы стробоскопические, запоминающие, 
скоростные 

(0 - 12)ГГц 
от 10мкВ до 500В 

±1% и более 

16 

Измерители коэффициента нелинейных искажений КF: (0,03-100)% 
От 20Гц до 200кГц 
От 100мкВ до 100В 

 
±0,05% и более 
±1,5% и более 

 
 
 
 

  
Управление метрологии ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
Тел. (+375 17) 212 37 20, (+375 17) 278 89 81 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



 
 

Филиал «Транзистор» 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

   Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ТРАНЗИСТОРЫ 

 166ФИЛИАЛ «ТРАНЗИСТОР» 

• Биполярные транзисторы малой и большой мощности  
 

Обозначение Прототип Поляр- 
ность 

Рк 
max 
Вт 

Uкб 
max 
В 

Uкэ 
max 
В 

Uэб 
max 
В 

Iк 
max 
мА 

h21е 
Uкэ 
нас 
В 

Iкбо 
 

мкА 

fгр 
 

МГц 

Кш 
 

дБ 

Тип 
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер.

КТ209А 
КТ209Б 
КТ209Б1 
КТ209В 
КТ209В1 
КТ209Г 
КТ209Д 
КТ209Е 
КТ209Ж 
КТ209И 
КТ209К 
КТ209Л 
КТ209М 

 

PNP 0,2 

15 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
45 
45 
45 
60 
60 

15 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
45 
45 
45 
60 
60 

10 
10 
5,0 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 

300 

20÷60 
40÷120 

>12 
80÷240 

>30 
20÷60 
40÷120 
80÷240 
20÷60 
40÷120 
80÷160 
20÷60 
40÷120 

0,4 Ikэr 
1,0 5,0  КТ-26 

-45÷100°С

КТ220А9 
КТ220Б9 
КТ220В9 
КТ220Г9 

KSC1623 

NPN 0,2 60 50 5,0 100 

90÷180 
135÷270 
200÷400 
300÷600 

0,3 0,1 250  КТ-46А 
-60÷85°С 

КТ3102АM 
КТ3102БM 
КТ3102ВM 
КТ3102ГM 
КТ3102ДM 
КТ3102ЕM 
КТ3102ЖM 
КТ3102ИM 
КТ3102КM 

BC547A 
BC547B 
BC548B 
BC548C 
BC549B 
BC549C 

NPN 0,25 

50 
50 
30 
20 
30 
20 
50 
50 
30 

50 
50 
30 
20 
30 
20 
50 
50 
30 

5,0 200 

100÷250 
200÷500 
200÷500 
400÷800 
200÷500 
400÷1000 
100÷250 
200÷500 
200÷500 

0,35 
0,35 
0,35 
1,4 
0,35 
1,4 
0,35 
0,35 
0,35 

0,05 
0,05  
0,015  
0,015  
0,015  
0,015 
0,05 
0,05  
0,015 

200 
200 
200 
200 
300 
300 
200 
200 
200 

10 
10 
10 
10 
4,0 
4,0 
- 
- 
- 

КТ-26 
-45÷85°С 

КТ3107А 
КТ3107Б 
КТ3107В 
КТ3107Г 
КТ3107Д 
КТ3107Е 
КТ3107Ж 
КТ3107И 
КТ3107К 
КТ3107Л 

 
BC307A 
     
BC308A   
BC308B  
 
BC309B 
BC307B 
BC308C 
BC309C 

PNP 0,3 

50 
50 
30 
30 
30 
25 
25 
50 
30 
25 

45 
45 
25 
25 
25 
20 
20 
45 
25 
20 

5,0 100 

70÷140 
120÷220 
70÷140 

120÷220 
180÷460 
120÷220 
180÷460 
180÷460 
380÷800 
380÷800 

0,2 0,1 250 

10 
10 
10 
10 
10 
4,0 
4,0 
10 
10 
4,0 

КТ-26 
-60÷100°С

КТ3117А 
КТ3117Б 
КТ3117А1 
 

2N2221 
2N2222 
 

NPN 
 

0,3 
0,3 
0,5 

 

60 
75 
60 
 

60 
75 
60 

 

4,0 
 

400 
 

40÷200 
100÷300 
40÷200 

 

0,6 
 

10 
 

200 
  

КТ1-7 
КТ1-7 
КТ-26 

-45÷85°С 

KT3126A BF506 PNP 0,15 30 30 3,0 30 25÷100 1,2 0,5 500 5,0 КТ-26 
-45÷85°С 

KT3127A 2N4411 PNP 0,1 20 20 3,0 25 25÷150  1,0 600 5,0 КТ1-12 
-45÷85°С 

KT3128A 
KT3128A1 
KT3128Б1 

 
BF272 PNP 

0,1 
0,3 
0,3 

40 
40 
40 

40 
35 
35 

3,0 
4,0 
4,0 

20 
30 
30 

15÷150 
35÷150 
25÷200 

 
1,0 
1,0 
1,0 

700 
800 
800 

5,0 
5,0 
5,0 

КТ1-12 
КТ-26 

-45÷85°С 
KT3129A9 
KT3129Б9 
KT3129B9 
KT3129Г9 
KT3129Д9 

 
BC857A 
BC858A 
BC858B 

PNP 0,1 

50 
50 
30 
30 
20 

40 
40 
20 
20 
20 

5,0 100 

30÷120 
80÷250 
80÷250 

200÷500 
200÷500 

0,2 1,0 200  КТ-46А 
-60÷85°С 
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• Биполярные транзисторы малой и большой мощности (продолжение) 
 

Обозначение Прототип Поляр- 
ность 

Рк 
max 
Вт 

Uкб 
max 
В 

Uкэ 
max 
В 

Uэб 
max 
В 

Iк 
max 
мА 

h21е 
Uкэ 
нас 
В 

Iкбо 
 

мкА 

fгр 
 

МГц 

Кш 
 

дБ 

Тип 
корпуса 
Диапазон 
раб.темпер. 

KT3130A9 
KT3130Б9 
KT3130B9 
KT3130Г9 
KT3130Д9 
KT3130E9  
KT3130Ж9  

BCW71 
BCW72 
BCW32 

NPN 0,1 

50 
50 
30 
20 
30 
20 
30 

40 
40 
20 
15 
20 
15 
25 

5,0 100 

100÷250 
200÷500 
200÷500 
400÷1000 
200÷500 
400÷1000 
100÷500 

0,3 0,1 

150 
150 
150 
300 
150 
300 
150 

- 
10 
10 
10 
4,0 
4,0 
- 

КТ-46А 
-60÷85°С 

KT3142A 2N2369 NPN 0,36 40 40 4,5 200 40÷120 0,25 0,4 500  KT1-7 
-45÷85°С 

KT315A1 
KT315Б1 
KT315B1 
KT315Г1 
KT315Д1 
KT315E1 
KT315Ж1 
KT315И1 
KT315Н1 
KT315P1 

 

NPN 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,1 
0,1 
0,15 
0,15 

25 
20 
40 
35 
 
 
 
 

20 
35 

25 
20 
40 
35 
40 
35 
20 
60 
20 
35 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

 
 

6,0 
6,0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 

100 
100 

30÷120 
50÷350 
30÷120 
50÷350 
20÷90 
50÷350 
30÷250 

>30 
50÷350 

150÷350 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,5 
0,9 
0,4 
0,4 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 

250  КТ-26 
-45÷100°С 

KT3153A9/ИМ  NPN 0,3 60 50 5,0 400 100÷300 0,35 0,05 250  КТ-46А 
-45÷85°С 

KT3157A  PNP 0,2 250 250 5,0 30 >50 1,0 0,1 60  КТ-26 
-45÷100°С 

KT3189A9 
KT3189Б9 
KT3189B9 

BC847A 
BC847B 
BC847C 

NPN 0,225 50 45 6,0 100 
110÷220 
200÷450 
420÷800 

0,6 0,015 300 10 КТ-46А 
-60÷85°С 

KT361A2 
KT361A3 
KT361Б2 
KT361B2 
KT361Г2 
KT361Г3 
KT361Д2 
KT361Д3 
KT361E2 
KT361Ж2 
KT361И2 
KT361K2 
KT361Л2 
KT361М2 
KT361H2 
KT361П2 

 

PNP 0,15 

25 
25 
20 
40 
35 
35 
40 
40 
35 
10 
15 
60 
20 
40 
45 
50 

25 
25 
20 
40 
35 
35 
40 
40 
35 
10 
15 
60 
20 
40 
45 
45 

5,0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
100 
50 
50 

20÷90 
20÷90 
50÷350 
40÷160 
50÷350 

100÷350 
20÷90 
20÷90 
50÷350 
50÷350 
>230 

50÷350 
50÷350 
70÷160 
20÷90 

100÷350 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,1 
0,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,1 
0,05 
0,1 
0,05 

250 
150 
250 
250 
250 
250 
250 
150 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
150 
300 

 КТ-26 
-60÷100°С 

KT368AM 
KT368БM 
КТ368ВМ 
KT368A9 
KT368Б9 

 
 
 
BF599 
 

NPN 

0,225 
0,225 
0,225 
0,1 
0,1 

15 15 4,0 30 

50÷450 
50÷450 

100÷450 
50÷300 
50÷300 

 0,5 900 

3,3 
- 
- 

3,3 
- 

 
КТ-26 
КТ-46А 

-60÷100°С 

KT384A-2 
KT384AM-2 

 NPN 0,2÷0,3 30 30 4,0 300 30÷180 0,6 10,0 450  б/к 

KT385A-2 
KT385AM-2 
KT385БM-2 

 
NPN 0,2÷0,3 65 65 4,0 300 

40÷200 
40÷200 
20÷100 

0,4 1,0 200  б/к 
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• Биполярные транзисторы малой и большой мощности (продолжение) 
 

Обозна-
чение Прототип Поляр-

ность 

Рк 
max 
Вт 

Uкб 
max 
В 

Uкэ 
max 
В 

Uэб 
max 
В 

Iк 
max 
мА 

h21е 
Uкэ 
нас 
В 

Iкбо 
 

мкА 

fгр 
 

МГц 

Кш 
 

дБ 

Тип 
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

KT502A 
KT502Б 
KT502B 
KT502Г 
KT502Д 
KT502E 

 

PNP 0,35 

40 
40 
60 
60 
80 
90 

25 
25 
40 
40 
60 
80 

5,0 150 

40÷120 
80÷240 
40÷120 
80÷240 
40÷120 
40÷120 

0,6 1,0 5,0  КТ-26 
-45÷100°С 

KT503A 
KT503Б 
KT503B 
KT503Г 
KT503Д 
KT503E 

 

NPN 0,35 

40 
40 
60 
60 
80 

100 

25 
25 
40 
40 
60 
80 

5,0 150 

40÷120 
80÷240 
40÷120 
80÷240 
40÷120 
40÷120 

0,6 1,0 5,0  КТ-26 
-45÷100°С 

КТ520А 
КТ520Б 

MPSA42 
MPSA43 NPN 0,625 300 

200 
300 
200 6,0 500 >40 0,5 

0,4 100 50  КТ-26* 
-60÷85°С 

КТ521А 
КТ521Б 

MPSA92 
MPSA93 PNP 0,625 300 

200 
300 
200 5,0 500 >40 0,5 

0,4 100 50  КТ-26* 
-60÷85°С 

KT538А MJE13001 NPN 0,7 600 400 9,0 500 5,0 - 90 0,5 Iкэк 
100 4,0  КТ-26 

-45÷125°С 

КТ541А BF422 NPN 0,625 250 250 5,0 50 >50 0,5 50   КТ-26 
-45÷125°С 

КТ542А BF423 PNP 0,625 250 250 5,0 50 >50 0,5 50   КТ-26 
-45÷125°С 

KT607A-4 
KT607Б-4 

 NPN 1,5 40 
30 

35 
30 4,0 150   1000 700  б/к 

KT610A 
KT610Б 

 NPN 1,5 26 26 4,0 300 50÷300 
20÷300  500 1000 

700  KT-16-2 
-45÷85°С 

KT6109A 
KT6109Б 
KT6109B 
KT6109Г 
KT6109Д 

SS9012D 
SS9012E 
SS9012F 
SS9012G 
SS9012H 

PNP 0,625 40 20 5,0 500 

64÷91 
78÷112 
96÷135 
112÷166 
144÷202 

0,6 0,1   КТ-26 
-45÷100°С 

KT6110A 
KT6110Б 
KT6110B 
KT6110Г 
KT6110Д 

SS9013D 
SS9013E 
SS9013F 
SS9013G 
SS9013H 

NPN 0,625 40 20 5,0 500 

64÷91 
78÷112 
96÷135 
112÷166 
144÷202 

0,6 0,1   КТ-26 
-45÷100°С 

KT6111A 
KT6111Б 
KT6111B 
KT6111Г 

SS9014A 
SS9014B 
SS9014C 
SS9014D 

NPN 0,45 50 45 5,0 100 

60÷150 
100÷300 
200÷600 

400÷1000 

0,3 0,05 150 10 КТ-26 
-45÷85°С 

KT6112A 
KT6112Б 
KT6112B 

SS9015A 
SS9015B 
SS9015C 

PNP 0,45 50 45 5,0 100 
60÷150 
100÷300 
200÷600 

0,7 0,05 100 10 КТ-26 
-45÷85°С 

KT6113A 
KT6113Б 
KT6113B 
KT6113Г 
KT6113Д 
KT6113E 

SS9018D 
SS9018E 
SS9018F 
SS9018G 
SS9018H 
SS9018I 

NPN 0,4 30 15 5,0 50 

28÷45 
39÷60 
54÷80 

72÷108 
97÷146 
132÷198 

0,5 0,05 700  КТ-26 
-45÷85°С 

KT6114A 
KT6114Б 
KT6114B 
KT6114Г 
KT6114Д 
KT6114E 

SS8050B 
SS8050C 
SS8050D NPN 

1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 

40 25 6,0 

1500 
1500 
1500 
1100 
1100 
1100 

85÷160 
120÷200 
160÷300 
85÷160 
120÷200 
160÷300 

0,5 0,1 100  КТ-26 
-45÷100°С 

* возможно изготовление в корпусе КТ-92 (IPAK), КТ-89 (DPAK) 
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• Биполярные транзисторы малой и большой мощности (продолжение) 
 

Обозначение Прототип Поляр- 
ность 

Рк 
max 
Вт 

Uкб 
max 
В 

Uкэ 
max 
В 

Uэб 
max 
В 

Iк 
max 
мА 

h21е 
Uкэ 
нас 
В 

Iкбо 
 

мкА 

fгр 
 

МГц 

Кш 
 

дБ 

Тип 
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

KT6115A 
KT6115Б 
KT6115B 
KT6115Г 
KT6115Д 
KT6115E 

SS8550B 
SS8550C 
SS8550D PNP 

1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 

40 25 6,0 

1500 
1500 
1500 
1100 
1100 
1100 

85÷160 
120÷200 
160÷300 
85÷160 
120÷200 
160÷300 

0,5 0,1 100  КТ-26 
-45÷100°С 

KT6116A 
КТ6116Б 

2N5401 
2N5400 PNP 0,625 160 

130 
150 
120 5,0 600 60÷240 

40÷180 0,5 0,05 
0,1 100 8,0 КТ-26 

-45÷100°С 
KT6117A 
КТ6117Б 

2N5551 
2N5550 NPN 0,625 180 

160 
160 
140 6,0 600 80÷250 

60÷250 
0,2 
0,25 

0,05 
0,1 100 8,0 КТ-26 

-45÷100°С 
KT6128A 
КТ6128Б 
КТ6128В 
KT6128Г 
KT6128Д 
KT6128Е 

SS9016D 
SS9016E 
SS9016F 
SS9016G 
SS9016H 
SS9016I 

NPN 0,4 30 20 4,0 25 

28÷45 
39÷60 
54÷80 

72÷108 
97÷146 
132÷198 

0,3 0,1 400 5,0 КТ-26 
-60÷100°С 

KT6136A 2N3906 PNP 0,625 40 40 5,0 200 100÷300 0,4 Iкэr 
0,05 250  КТ-26 

-55÷100°С 

KT6137A 2N3904 NPN 0,625 60 40 6,0 200 100÷300 0,3 Iкэr 
0,05 300  КТ-26 

-55÷100°С 
KT624A-2 
KT624AM-2 

 NPN 1,0 30 30 4,0 1000 30÷180 0,9 100 450  б/к 

KT625A-2 
KT625AM-2 

 NPN 1,0 60 40 4,0 1000 20÷200 1,2 30 200  б/к 

KT634Б-2  NPN 1,2 30  3,0 150   1000 1500  б/к 

KT635Б 2N3725 NPN 0,5 60 60 5,0 1000 20÷150 0,52 30 300  КТ2-7 
-45÷85°С 

KT637A-2 
KT637Б-2 

 NPN 1,5 30  2,5 200   100 
2000 

1300 
800  б/к 

KT645A 
KT645Б 

 
 NPN 0,5 60 

40 
50 
40 

4,0 
5,0 300 20÷200 

>80 
0,5 
0,05 1,0 250  КТ-26 

-45÷85°С 
KT646A 
KT646Б 
KT646B 

2SC495 
2SC496 NPN 1,0 

60 
40 
40 

60 
40 
40 

4,0 1000 
40÷200 
>150 

150÷340 

0,85 
0,25 
0,25 

10 
10 

0,05 
250  КТ-27* 

-45÷85°С 

KT660A 
KT660Б 

BC337 
BC338 NPN 0,5 50 

30 
45 
30 5,0 800 110÷220 

200÷450 0,5 1,0 200  КТ-26 
-45÷85°С 

КТ732А MJE4343 NPN 90 160 160 7,0 16000 >15 2,0 750 1,0  
КТ733А MJE4353 PNP 90 160 160 7,0 16000 >15 2,0 750 1,0  

КТ-43 
-60÷100°С 

КТ738А TIP3055 NPN 90 100 60 7,0 15000 20÷70 1,1 1,0   
КТ739А TIP2955 PNP 90 100 60 7,0 15000 20÷70 1,1 1,0   

КТ-43 
-60÷125°С 

КТ742А-5/ИМ 
КТ742Б-5/ИМ 

 NPN 
 60 700 

600 
600 
500 9,0 1000 6,0÷38 

5,0÷40  400 
   б/к 

-40÷100°С 
 
KT805AM 
KT805БM 
KT805BM 
KT805ИM 

 

 
NPN 

 
30,0 

 
300 

Ukэr 
160 
135 
135 
60 

 
5,0 

 
5000 

 
>15 
>15 
>15 
>25 

 
- 
- 

2,5 
3,0 

 
1,0   КТ-28-2 

-60÷100°С 

КТ8126А1 

КТ8126Б1 
MJE13007 
MJE13006 NPN 80,0 700 

600 
400 
300 9,0 8000 8÷40 1,0 Iкэк 

100 4,0  КТ-28-2 
-45÷100°С 

* возможно изготовление в корпусе КТ-92 (IPAK), КТ-89 (DPAK) 
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• Биполярные транзисторы малой и большой мощности (продолжение) 
 

Обозначение Прототип Поляр- 
ность 

Рк 
max 
Вт 

Uкб 
max 
В 

Uкэ 
max 
В 

Uэб 
max 
В 

Iк 
max 
мА 

h21е 
Uкэ 
нас 
В 

Iкбо 
 

мкА 

fгр 
 

МГц 

Тип 
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

KT814A 
KT814Б  
KT814B 
KT814Г 

 
BD136 
BD138 
BD140 

PNP 10  

40 
50 
70 

100 

5,0 1500 

40÷275 
40÷275 
40÷275 
30÷275 

0,6 50 40 КТ-27 
-60÷125°С 

KT814А9 
KT814Б9  
KT814В9 
KT814Г9 

 
BD136 
BD138 
BD140 

PNP 10  

40 
50 
70 

100 

5,0 1500 

40÷275 
40÷275 
40÷275 
30÷275 

0,6 50 40 КТ-89 
-60÷125°С 

KT815A 
KT815Б 
KT815B 
KT815Г 

 
BD135 
BD137 
BD139 

NPN 10  

40 
50 
70 

100 

5,0 1500 

40÷275 
40÷275 
40÷275 
30÷275 

0,6 50 40 КТ-27 
-60÷125°С 

KT815А9 
KT815Б9 
KT815В9 
KT815Г9 

 
BD135 
BD137 
BD139 

NPN 10  

40 
50 
70 

100 

5,0 1500 

40÷275 
40÷275 
40÷275 
30÷275 

0,6 50 40 КТ-89 
-60÷125°С 

KT816A 
KT816Б 
KT816B 
KT816Г 

 
BD234 
BD236 
BD238 

PNP 25  

40 
45 
60 

100 

5,0 3000 25÷275 0,6 100 3,0 КТ-27 
-60÷150°С 

KT816A9 
KT816Б9 
KT816В9 
KT816Г9 

 
BD234 
BD236 
BD238 

PNP 25  

40 
45 
60 

100 

5,0 3000 25÷275 0,6 100 3,0 КТ-89 
-60÷150°С 

КТ8164А 
КТ8164Б 

MJE13005 
MJE13004 NPN 75 700 

600 
400 
300 9,0 4000 8,0÷40 0,5 100 4,0 КТ-28-2* 

-45÷100°С 
 KT817A 
 KT817Б 
 KT817B 
 KT817Г 

 
 BD233 
 BD235 
 BD237 

NPN 25  

40 
45 
60 

100 

5,0 3000 25÷275 0,6 100 3,0 КТ-27 
-60÷150°С 

 KT817А9 
 KT817Б9 
 KT817В9 
 KT817Г9 

 
 BD233 
 BD235 
 BD237 

NPN 25  

40 
45 
60 

100 

5,0 3000 25÷275 0,6 100 3,0 КТ-89 
-60÷150°С 

 КТ8170А1 
 КТ8170Б1 

 MJE13003 
 MJE13002 NPN 40 700 

600 
400 
300 9,0 1500 8,0÷40 0,5 Iкэк 

100 4,0 КТ-27* 
-60÷100°С 

 КТ8176А 
 КТ8176Б 
 КТ8176В 

 TIP31A 
 TIP31B 
 TIP31C 

NPN 40 
60 
80 

100 

60 
80 

100 
5,0 3000 >25 1,2 Iкэо, мА 

0,3 3,0 КТ-28-2* 
-60÷100°С 

 КТ8177А 
 КТ8177Б 
 КТ8177В 

 TIP32A 
 TIP32B 
 TIP32C 

PNP 40 
60 
80 

100 

60 
80 

100 
5,0 3000 >25 1,2 Iкэо, мА 

0,3 3,0 КТ-28-2* 
-60÷100°С 

KT818A 
KT818Б 
KT818B 
KT818Г 

 

PNP 60  

40 
50 
70 
90 

5,0 10000 

15÷225 
20÷225 
15÷225 
12÷225 

2,0 1000 3,0 КТ-28-2 
-45÷100°С 

KT819A 
KT819Б 
KT819B 
KT819Г 

 

NPN 60  

40 
50 
70 

100 

5,0 10000 

15÷275 
20÷275 
15÷275 
12÷275 

2,0 1000 3,0 КТ-28-2 
-45÷100°С 

КТ8212А 
КТ8212Б 
КТ8212В 

TIP41C 
TIP41B 
TIP41А 

NPN 65 
100 
80 
60 

100 
80 
60 

5,0 6000 15÷75 1,5 Iкэо 
400 3,0 КТ-28-2* 

-60÷100°С 

КТ8213А 
КТ8213Б 
КТ8213В 

TIP42С 
TIP42B 
TIP42А 

PNP 65 
100 
80 
60 

100 
80 
60 

5,0 6000 15÷75 1,5 Iкэо 
400 3,0 КТ-28-2* 

-60÷100°С 
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• Биполярные транзисторы малой и большой мощности (продолжение) 
 

Обозначение Прототип Поляр- 
ность 

Рк 
max 
Вт 

Uкб 
max 
В 

Uкэ 
max 
В 

Uэб 
max 
В 

Iк 
max 
мА 

h21е 
Uкэ 
нас 
В 

Iкбо 
 

мкА 

fгр 
 

МГц 

Тип 
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КТ8224А BU2508A NPN 100 1500 700 7,5 8000 4,0÷7,0 1,0 1000 
 КТ-43 

-60÷125°С 

КТ8228А BU2525A NPN 125 1500 800 7,5 12000 5,0÷9,5 5,0 
Iэбо 
1,0 

 КТ-43 
-25÷125°С 

КТ8229А TIP35F NPN 125 180 180 5,0 25000 15÷75 1,8 Iкэо 
1,0 3,0 КТ-43 

-60÷125°С 

КТ8230А TIP36F PNP 125 180 180 5,0 25000 15÷75 1,8 1,0 3,0 
КТ-43 

-60÷125°С 

КТ8248А BU2506F NPN 90 Uкэк 
1500 700 7,5 5000 3,8÷9,0 3,0 

Iкэк, 
мА 
1,0 

 КТ-43 
-25÷125°С 

KT8270А MJE13001 NPN 7,0 600 400 9,0 500 5,0÷90 0,5 Iкэк 
100 4,0 КТ-27 

-45÷125°С 
КТ8271А 
КТ8271Б 
КТ8271В 

BD136 
BD138 
BD140 

PNP 10 
45 
60 
80 

45 
60 
80 

5,0 1500 >25 0,5 0,1  КТ-27 
-60÷125°С 

КТ8272А 
КТ8272Б 
КТ8272В 

BD135 
BD137 
BD139 

NPN 10 
45 
60 
80 

45 
60 
80 

5,0 1500 >25 0,5 0,1  КТ-27 
-60÷125°С 

КТ8290А BUH100 NPN 100 700 400 9,0 10000 >10 1,0 Iкэк 
100  КТ-28-2 

-25÷125°С 
КТ8296А 
КТ8296Б 
КТ8296В 
КТ8296Г 

KSD882 

NPN 10 40 30 5,0 3000 

60÷120 
100÷200 
160÷320 
200÷400 

0,5 100  КТ-27 
-60÷125°С 

КТ8297А 
КТ8297Б 
КТ8297В 
КТ8297Г 

KSB772 

PNP 10 40 30 5,0 3000 

60÷120 
100÷200 
160÷320 
200÷400 

0,5 100  КТ-27 
-60÷125°С 

КТ8301А-5  NPN 30  160 5,0 10000 >100 0,5 Iкэк 
100  б/к 

-45÷125°С 
КТ8304А  
КТ8304Б 

 NPN 30  160 
80 5,0 8000 >200 

>250 1,3 1,0  КТ-28-2 
45÷125°С 

КТ8304А9 
КТ8304Б9 

 NPN 30  160 
80 5,0 8000 >200 

>250 1,3 1,0  КТ-90 
45÷125°С 

КТ8304А-5 
КТ8304Б-5 

 NPN 30  160 
80 5,0 8000 >200 

>250 1,3 1,0  б/к 

KT837A  
KT837Б  
KT837B  
KT837Г  
KT837Д      
KT837E 
KT837И 
KT837K 
KT837Л 
KT837M 
KT837Н 
KT837П 
KT837C 
KT837T 
KT837У 
KT837Ф  
KT837Х 

 

PNP 30 

80 
80 
80 
60 
60 
60 
45 
45 
80 
80 
80 
60 
60 
45 
45 
45 

100 

60 
60 
60 
45 
45 
45 
30 
30 
60 
60 
60 
45 
45 
30 
30 
30 
80 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

7500 

10÷40 
20÷80 

50÷150 
10÷40 
20÷80 

50÷150 
20÷80 

50÷150 
10÷40 
20÷80 

50÷150 
10÷40 

50÷150 
10÷40 
20÷80 

50÷150 
>20 

2,5 
2,5 
2,5 
0,9 
0,9 
0,9 
0,5 
0,5 
2,5 
2,5 
2,5 
0,9 
0,9 
0,5 
0,5 
0,5 
0.6 

150  КТ-28-2  
-60÷100°С 

 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ТРАНЗИСТОРЫ 

 172ФИЛИАЛ «ТРАНЗИСТОР» 

• Биполярные транзисторы малой и большой мощности (продолжение) 
 

Обозначение Прототип Поляр- 
ность 

Рк 
max 
Вт 

Uкб 
max 
В 

Uкэ 
max 
В 

Uэб 
max 
В 

Iк 
max 
мА 

h21е 
Uкэ 
нас 
В 

Iкбо 
 

мкА 

fгр 
 

МГц 

Тип 
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

 KT837А1/ИМ 
 KT837Б1/ИМ 
 KT837В1/ИМ 
 KT837Г1/ИМ 
 KT837Д1/ИМ 
 KT837Е1/ИМ 
 KT837И1/ИМ 
 KT837К1/ИМ 
 KT837Л1/ИМ 
 KT837М1/ИМ 
 KT837Н1/ИМ 
 KT837П1/ИМ 
 KT837С1/ИМ 
 KT837Т1/ИМ 
 KT837У1/ИМ 
 KT837Ф1/ИМ 
 KT837Х1/ИМ 

 

PNP 25 

80 
80 
80 
60 
60 
60 
45 
45 
80 
80 
80 
60 
60 
45 
45 
45 

100 

60 
60 
60 
45 
45 
45 
30 
30 
60 
60 
60 
45 
45 
30 
30 
30 
80 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

7500 

10÷40 
20÷80 

50÷150 
10÷40 
20÷80 

50÷150 
20÷80 

50÷150 
10÷40 
20÷80 

50÷150 
10÷40 

50÷150 
10÷40 
20÷80 

50÷150 
>20 

2,5 
2,5 
2,5 
0,9 
0,9 
0,9 
0,5 
0,5 
2,5 
2,5 
2,5 
0,9 
0,9 
0,5 
0,5 
0,5 
0.6 

150  КТ-92 
-60÷100°С 

 
 
 KT872A 
 KT872Б 
 KT872B  

 
 
 BU508А  
 BU508 
 

 
NPN 

 
 

100 

 
 

1500 
1500 
1200 

 
 

700 
700 
600 

 
 

6,0 

 
 

8000 

 
 

>6,0 

 
 

0,5 
5,0 
1,0 

Iкэк, 
 мА 
1,0 
1,0 
0,6 

 
 

4,0 

КТ-43 
-60÷125°С 

 
 KT913A 
 KT913Б 
 KT913B  

 
 

NPN 

 
4,7 
8,0 

12,0 

 
55 

 
55 

 
3,5 

 
500 
1000 
1000 

 
>20 

 
 
 

Iкэr 
2500 
5000 
5000 

 
900 

 
KT-16-2 
-45÷85°С 

 KT916A 
 KT916Б  

 NPN 30 55 55 3,5 2000   25000 
40000 

1100 
900 

КТ-16-2 
-60÷100°С 

 KT918A-2 
 KT918Б-2 

 NPN 2,5 30  2,5 250   2,0 800 
1000 б/к 

 KT928A 
 KT928Б 
 KT928B  

2N2218 
2N2219 
2N2219A 

NPN 0,5 
60 
60 
75 

60 
60 
75 

5,0 800 
20÷100 
50÷200 
100÷300 

1,0 
1,0 
1,0 

5,0 
5,0 
1,0 

250 
250 
250 

КТ2-7 
-45÷85°С 

 KT938Б-2   NPN 1,5 28  2,5 180   1000 1800 б/к 
 KT939A 
 KT939Б 
 KT939B  

 
NPN 4,0 30 30 3,5 400 

40÷200 
20÷200 
40÷200 

 
1000 
2000 
1000 

2500 
1500 
2400 

KT-16-2 
-60÷100°С 

 KT939A1 
 KT939Б1 
 KT939В1  

 
NPN 4,0 30 30 3,5 400 

40÷200 
20÷200 
40÷200 

 
1000 
2000 
1000 

2500 
1500 
2400 

КТ-16А-2 
-60÷100°С 

 KT940A 
 KT940Б 
 KT940B 

BF459 
BF458 
BF457 

NPN 10 
300 
250 
160 

300 
250 
160 

5,0 100 >25 1,0 0,05  КТ-27* 
-45÷85°С 

 KT961A 
 KT961Б 
 KT961B 

BD135 
BD137 
BD139 

NPN 12,5 
100 
80 
60 

80 
60 
45 

5,0 1500 
40÷100 
63÷160 
100÷250 

0,5 10  КТ-27* 
-45÷85°С 

 KT969A BF469 NPN 6,0 300 250 5,0 100 50÷250 1,0 0,05 60 КТ-27 
-45÷85°С 

 

* возможно изготовление в корпусе КТ-92 (IPAK), КТ-89 (DPAK) 
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• Составные биполярные транзисторы Дарлингтона 
 

Обозначение Прототип Поляр- 
ность 

Рк 
max 
Вт    

Uкб 
max 
В  

Uкэ 
max 
В  

Uэб 
max 
В  

Iк 
max 
мА 

h21е   
Uкэ 
нас 
В    

Iкбо 
 

мкА 

fгр 
 

МГц 

Тип  
корпуса 
Диапазон 

раб. темпер. 

КТД540А BSR52 NPN 0,625 90 80 5,0 100 >1000 1,3 50  КТ-26 
-45÷125°С 

KT8115A 
KT8115Б 
KT8115B 

TIP127 
TIP126 
TIP125 

PNP 65 
 

100 
80 
60 

100 
80 
60 

5,0 5000 >1000 2,0 200 4,0 КТ-28-2* 
-60÷125°С 

KT8116A 
KT8116Б 
KT8116B 

TIP122 
TIP121 
TIP120 

NPN 65 
100 
80 
60 

100 
80 
60 

5,0 5000 >1000 2,0 200 4,0 КТ-28-2* 
-60÷125°С 

KT8156A 
КТ8156Б 

BU807 NPN 60 330 150 
200 6,0 8000 >100 1,5 1000  КТ-28-2 

-60÷100°С 
KT8158A 
KT8158Б 
KT8158B 

BDV65 
BDV65А 
BDV65В 

NPN 90 
60 
80 

100 

60 
80 

100 
5,0 12000 >1000 2,0 400  КТ-43 

-60÷125°С 

KT8159A 
KT8159Б 
KT8159В 

BDV64 
BDV64А 
BDV64В 

PNP 90 
60 
80 

100 

60 
80 

100 
5,0 12000 >1000 2,0 400  КТ-43 

-60÷125°С 

KT8214A 
KT8214Б 
KT8214B 

TIP110 
TIP111 
TIP112 

NPN 50 
60 
80 

100 

60 
80 

100 
5,0 2000 >500 2,5 1000  КТ-28-2* 

-60÷100°С 

KT8215A 
KT8215Б 
KT8215B 

TIP115 
TIP116 
TIP117 

PNP 50 
60 
80 

100 

60 
80 

100 
5,0 2000 >500 2,5 1000  КТ-28-2* 

-60÷100°С 

КТ8225А BU941ZP NPN 155 350 350 5,0 15000 >300 2,7 100  КТ-43 
-60÷125°С 

КТ8251А BDV65F NPN 125 180 180 5,0 10000 >1000 2,0 0,4  КТ-43 
-45÷125°С 

КТД8303А  NPN 30  200 5,0 12000 >1000 1,3 Iкэr 
1,0  КТ-28-2 

-45÷125°С 

КТД8303А9  NPN 30  200 5,0 12000 >1000 1,3 Iкэr 
1,0  КТ-90 

-45÷125°С 

КТД8303А-5  NPN 30  200 5,0 12000 >1000 1,3 Iкэr 
1,0  б/к 

KT972A 
KT972Б 
KT972B 
KT972Г 

BD875 

NPN 8,0 

60 
45 
60 
60 

60 
45 
60 
60 

5,0 2000 

>750 
>750 

750÷5000 
750÷5000 

1,5 
1,5 
1,5 

0,95 

1,0 
- 

1,0 
0,3 

200 КТ-27* 
-45÷85°С 

KT973A 
KT973Б 
KT973B 

BD876 
PNP 8,0 

60 
45 
60 

60 
45 
60 

5,0 2000 
>750 
>750 

750÷5000 

1,5 
1,5 
1,5 

1,0 
- 

1,0 
200 КТ-27* 

-45÷85°С 

* возможно изготовление в корпусе КТ-92 (IPAK), КТ-89 (DPAK) 

 
• Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) 

 

Обозначение Прототип 
Рк 

max 
Вт 

Uкэ 
max 
В 

Uзэ 
max 
В 

Iк 
max 
мА 

Uкэ 
нас 
В 

Uзэ 
пор 
В 

S 
 

A/В 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КЕ703А IRGB14C40L 100 370 ±10 20000 1,7 при Iк=14А 1,0÷2,4 >10 
КТ-28-2 

-45÷150°С 
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• Биполярные транзисторы с интегральными антинасыщающими 
элементами 

• Биполярные транзисторы с демпфирующим диодом и резистором 
в цепи эмиттер-база 

Обозначе-
ние Прототип Поляр-

ность 

Рк 
max 
Вт    

Uкэк 
max 
В  

Uкэ 
max 
В  

Uэб 
max 
В  

Iк 
max 
мА 

h21е  
Uкэ 
нас 
В   

Rэб 
 

Ом 

Uпр 
диода 
В 

Iпр 
 
А 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КТ8224Б BU2508D NPN 100 1500 700 7,5 8000 4÷9,0 1,5 40÷75 2,0 4,5 КТ-43 
-60÷125°С 

КТ8228Б BU2525D NPN 125 1500 800 6,0 12000 5÷9,5 5,0 40÷75 2,0 8,0 КТ-43 
-25÷125°С 

КТ8248А1 BU2506D NPN 90 1500 700 7,5 5000 3,8÷9,0 3,0 40-80 2,0 3,0 КТ-43 
-25÷125°С 

КТ872Г BU508D NPN 100 1500 700 6,0 8000 >6 0,5 40-80 2,0 4,5 КТ-43 
-60÷125°С 

• Однопереходные биполярные транзисторы 
Обозна- 
чение Прототип Р max 

Вт 
Uмеж. баз. 

max  (В) 
Iэ имп. 

A 
Iэ обр. 
мкА 

Uостат. 
В h тока 

Тип корпуса 
Диапазон 

раб. темпер. 
KT132A 
KT132Б 

2N2646 
2N2647 0,3 35 2,0 12,0 

0,2 0,7 ÷  3,5 0,56÷0,75 
0,68÷0,82 

Case22A-01 
-60÷125°С 

KT133A 
KT133Б 

2N4870 
2N4871 0,3 35 1,5 1,0 0,7 ÷  2,5 0,56÷0,75 

0,70÷0,85 
КТ-26 

-60÷125°С 

• Маломощные p-канальные полевые транзисторы 

Обозначение Прототип P max 
Вт 

Uзи max 
В 

Uси max
В  

Uзи пор 
В 

Rси 
Oм 

Ic max 
мA 

Iост 
мкА 

S 
A/В 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КП507А BSS315 1,0 ±20 -50 -0,8÷(-2,0) 0,8 -1100 -1,0 0,25 
КТ-26 

-55÷125°С 

КП508А  BSS92 1,0 ±20 -240 -0,8÷(-2,0) 20 -150 -1,0 0,06 
КТ-26 

-55÷125°С 

 

Обозначение Прототип Поляр-
ность 

Рк 
max 
Вт    

Uкб 
max 
В  

Uкэ 
max 
В  

Uэб 
max 
В  

Iк 
max 
мА 

h21е  
Uкэ 
нас 
В    

   Iкэк 
 
    мкА 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КТ8247А BUL45D2 NPN 75 700 400 12 5000 >22 0,5 100 КТ-28-2 
-25÷125°С 

КТ8261А BUD44D2 NPN 25 700 400 9,0 2000 >10 0,65 50 КТ-27 
-25÷125°С 
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• Маломощные n-канальные полевые транзисторы  
Обозначе-

ние Прототип P max 
Вт 

Uзи max 
В 

Uси max  
В  

Uзи пор 
В 

Rси 
Oм 

Ic max 
мA 

Iост 
мкА 

S 
A/В 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КП214А9 2N7002LT1 0,2 ±40 60 1,0÷2,5 7,5 115 1,0 0,08 
КТ-46А 

-55÷125°С 
КП501А 
КП501Б 
КП501В 

ZVN2120 
0,5 ±20 

240 
200 
200 

1,0÷3,0 
1,0÷3,0 

- 

10 
10 
15 

180 10 >0,1 КТ-26 
-55÷100°С 

КП502А BSS124 0,7 ±10 400 1,5÷2,5 28 120 1,0 0,1 
КТ-26 

-55÷125°С 
КП504А 
КП504Б 
КП504В 
КП504Г 
КП504Д 
КП504Е 

BSS88 1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

±10 

240 
240 
200 
250 
240 
240 

0,6÷1,2 

8,0 
8,0 
8,0 
10 
8,0 
8,0 

250 
250 
200 
180 
200 
200 

1,0 0,14 КТ-26 
-55÷125°С 

КП505А 
КП505Б 
КП505В 
КП505Г 

BSS295 1,0 
1,0 
1,0 
0,7 

±10 
±10 
±10 
±10 

50 
50 
60 
8 

0,8÷2,0 
0,8÷2,0 
0,8÷2,0 
0,4÷0,8 

0,3 
0,3 
0,3 
1,2 

1400 
1400 
1400 
500 

1,0 0,5 
0,5 
0,5 
- 

КТ-26 
-55÷125°С 

КП509А9  
КП509В9 

BSS131 0,36 
0,36 ±14 240 

200 
0,8÷2,0 
0,8÷2,0 

16 
16 

100 
100 1,0 0,06 

0,06 
КТ-46А 

-55÷125°С 
КП511А 
КП511Б 

TN0535   
TN0540 0,75 ±20 350 

400 0,8÷2,0 22 140 10 0,125 
КТ-26 

-45÷125°С 
КП512А* 
КП512Б* 

 1,0 
1,0 

±20 
±20 

400 
350 

-3,5÷(-1,0) 
-3,5÷(-1,0) 

40 
40 

120 
120 

20 
20 

0,3 
0,3 

КТ-26 
-45÷125°С 

КП523А 
КП523Б 

BSS297А 1,0 ±14 200 0,8÷2,0 2,0 
4,0 

480 
340 1,0 0,5 КТ-26 

-55÷125°С 
* в разработке 

• Мощные p-канальные полевые транзисторы 

Обозначение Прототип Uси max 
В 

Rси 
Oм 

Ic max 
A 

Uзи max 
В 

P max 
Вт 

Uзи пор 
В 

Тип корпуса 
Диапазон 

раб. темпер. 

КП7128Б  -100 0,08 -35 ±20 200 -2,0÷(-4,0) 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

КП784А IRF9Z34 -60 0,14 -18 ±20 88 -2,0÷(-4,0) 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

КП785А IRF9540 -100 0,20 -19 ±20 150 -2,0÷(-4,0) 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП796А IRF9634 -250 1,0 -4,1 ±20 74 -2,0÷(-4,0) 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

• Мощные n-канальные полевые транзисторы 

Обозначение Прототип Uси max 
В 

Rси 
Oм 

Ic max 
A 

Uзи max 
В 

P  max 
Вт 

Uзи пор 
В 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КП7129А SSU1N60 600 11,5 1,2 ±20 40 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

КП7173А STP4NK60Z 600 2,0 4,0 ±30 70 3,0÷4,5 
КТ-28-2 

-45÷125°С 
КП723А 
КП723Б 
КП723В 

IRFZ44  
IRFZ45 
IRFZ40 

60 
60 
50 

0,028 
0,035 
0,028 

50 ±20 150 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП723АМ IRFZ44E 60 0,023 48 ±20 110 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 
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• Мощные n-канальные полевые транзисторы (продолжение) 

Обозначение Прототип Uси max 
В 

Rси 
Oм 

Ic max 
A 

Uзи max 
В 

P  max 
Вт 

Uзи пор 
В 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КП726А 
КП726Б 

BUZ90A 
BUZ90 600 2,0 

1,6 
4,0 
4,5 ±20 75 2,0÷4,0 

КТ-28-2 
-55÷125°С 

КП726А1 
КП726Б1 

BUZ90A 
BUZ90 600 2,0 

1,6 
4,0 
4,5 ±20 75 2,0÷4,0 

КТ-90 
-55÷125°С 

КП727А 
КП727Б 

BUZ71 
IRFZ34 

50 
60 

0,1 
0,05 

14 
30 ±20 40 

88 
2,1÷4,0 
2,0÷4,0 

КТ-28-2 
-55÷150°С 

КП731А 
КП731Б 
КП731В 

IRF710 
IRF711 
IRF712 

400 
350 
400 

3,6 
3,6 
5,0 

2,0 
2,0 
1,7 

±20 36 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

КП737А 
КП737Б 
КП737В 

IRF630 
IRF634 
IRF635 

200 
250 
250 

0,4 
0,45 
0,68 

9,0 
8,1 
6,5 

±20 74 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

КП739А 
КП739Б 
КП739В 

IRFZ14 
IRFZ10 
IRFZ15 

60 
50 
60 

0,2 
0,2 
0,32 

10 
10 
8,3 

±20 43 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП740А 
КП740Б 
КП740В 

IRFZ24 
IRFZ20 
IRFZ25 

60 
50 
60 

0,1 
0,1 
0,12 

17 
17 
14 

±20 60 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП741А 
КП741Б 

IRFZ48 
IRFZ46 

60 
50 

0,018 
0,024 50 ±20 190 

150 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 
КП743А 
КП743Б 
КП743В 

IRF510 
IRF511 
IRF512 

100 
80 

100 

0,54 
0,54 
0,74 

5,6 
5,6 
4,9 

±20 43 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП743А1 
КП743Б1  100 0,54 5,5 ±20 40 2,0÷4,0 

1,2÷2,0 
КТ-27 

-55÷150°С 
КП744А 
КП744Б 
КП744В 

IRF520 
IRF521 
IRF522 

100 
80 

100 

0,27 
0,27 
0,36 

9,2 
9,2 
8,0 

±20 60 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП745А 
КП745Б 
КП745В 

IRF530 
IRF531 
IRF532 

100 
80 

100 

0,16 
0,16 
0,23 

14 
14 
12 

±20 88 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП746А 
КП746Б 
КП746В 

IRF540 
IRF541 
IRF542 

100 
80 

100 

0,077 
0,077 
0,1 

28 
28 
25 

±20 150 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП746А1 
КП746Б1 
КП746В1 

IRF540 
IRF541 
IRF542 

100 
80 

100 

0,077 
0,077 
0,1 

28 
28 
25 

±20 150 2,0÷4,0 
КТ-90 

-55÷150°С 

КП747А IRFP150 100 0,055 41 ±20 230 2,0÷4,0 
КТ-43 

-55÷150°С 
КП748А 
КП748Б 
КП748В 

IRF610 
IRF611 
IRF612 

200 
150 
200 

1,5 
1,5 
2,4 

3,3 
3,3 
2,6 

±20 36 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

КП748А1 IRF610 200 1,5 3,3 ±20 36 2,0÷4,0 
КТ-27 

-55÷125°С 
КП749А 
КП749Б 
КП749В 

IRF620 
IRF621 
IRF622 

200 
150 
200 

0,8 
0,8 
1,2 

5,2 
5,2 
4,0 

±20 50 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

КП750А 
КП750Б 
КП750В 

IRF640 
IRF641 
IRF642 

200 
150 
200 

0,18 
0,18 
0,22 

18 
18 
16 

±20 125 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

КП750А1 
КП750Б1 
КП750В1 

IRF640 
IRF641 
IRF642 

200 
150 
200 

0,18 
0,18 
0,22 

18 
18 
16 

±20 125 2,0÷4,0 
КТ-90 

-55÷125°С 

КП751А 
КП751Б 
КП751В 

IRF720 
IRF721 
IRF722 

400 
350 
400 

1,8 
1,8 
2,5 

3,3 
3,3 
2,8 

±20 50 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷125°С 
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• Мощные n-канальные полевые транзисторы (продолжение) 

Обозначение Прототип Uси max 
В 

Rси 
Oм 

Ic max 
A 

Uзи max 
В 

P  max 
Вт 

Uзи пор 
В 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КП751А1 
КП751Б1 
КП751В1 

IRF720 
IRF721 
IRF722 

400 
350 
400 

1,8 
1,8 
2,5 

3,3 
3,3 
2,8 

±20 50 2,0÷4,0 
КТ-90 

-55÷125°С 

КП771А 
КП771Б 
КП771В 

STP40N10 100 
100 
125 

0,04 
0,055 
0,077 

40 
35 
30 

±20 150 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП778А 
КП778Б 
КП778В 

IRFP250 200 
200 
250 

0,085 
0,12 
0,14 

30 
25 
23 

±20 190 2,0÷4,0 
КТ-43 

-55÷125°С 

КП780А 
КП780Б 
КП780В 

IRF820 
IRF821 
IRF822 

500 
450 
500 

3,0 
3,0 
4,0 

2,5 
2,5 
2,2 

±20 50 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

• Мощные n-канальные полевые транзисторы, управляемые  
логическим уровнем напряжения 

Обозначение Прототип Uси max 
В 

Rси 
Oм 

I c max 
A 

Uзи max 
В 

P max 
Вт 

Uзи пор 
В 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КП723Г IRLZ44 60 0,028 50 ±10 150 1,0÷2,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП727В IRLZ34 60 0,05 30 ±10 88 1,0÷2,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП737Г IRL630 200 0,4 9,0 ±10 74 1,0÷2,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП744Г IRL520 100 0,27 9,2 ±10 60 1,0÷2,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП745Г IRL530 100 0,16 15 ±10 88 1,0÷2,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП746Г IRL540 100 0,077 28 ±10 150 1,0÷2,0 
КТ-28-2 

-55÷150°С 

КП746Г1 IRL540 100 0,077 28 ±10 150 1,0÷2,0 
КТ-90 

-55÷150°С 

КП750Г IRL640 200 0,18 18 ±10 125 1,0÷2,0 
КТ-28-2 

-55÷125°С 

КП750Г1 IRL640S 200 0,18 18 ±10 125 1,0÷2,0 
КТ-90 

-55÷125°С 
КП775А 
КП775Б 
КП775В 

2SK2498 60 
55 
60 

0,009 
0,009 
0,016 

50 ±20 150 1,0÷2,0 
КТ-28-2 

-60÷125°С 
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• Варикапы 
 

Обозначение Прототип Св 
пФ Кс Uобр 

В 
Iобр 
мкА Qв 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КВ109А,АГ,АТ/А9,АГ9,АТ9 
КВ109Б,БГ,БТ/Б9,БГ9,БТ9 
КВ109В,ВГ,ВТ/В9,ВГ9,ВТ9 
КВ109Г/Г9 
КВ109Д/Д9 
КВ109Е,ЕГ,ЕТ/Е9,ЕГ9,ЕТ9 

ВВ417 2,24÷2,74 
2,0÷2,3 
1,9÷3,1 
8,0÷17 
7,0÷16 
2,0÷2,3 

4,0÷5,5 
4,5÷6,5 
4,0÷6,0 

4,0 
2,2 

4,5÷6,0 

28 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,02 

300 
300 
160 
160 
30 

450 

КД-17 
КТ-46А 

-60÷100°С 

КВ121А,АГ,АТ/А9,АГ9,АТ9 
КВ121Б,БГ,БТ/Б9,БГ9,БТ9 
КВ121В,ВГ,ВТ/В9,ВГ9,ВТ9 

ВВ909 
4,3÷6,0 7,6 30 

0,5 
0,5 
0,02 

200 
150 
240 

КД-17 
КТ-46А 

-60÷100°С 
КВ122А,АГ,АТ/А9,АГ9,АТ9 
КВ122Б,БГ,БТ/Б9,БГ9,БТ9 
КВ122В,ВГ,ВТ/В9,ВГ9,ВТ9 

ВВ240 2,24÷2,74 
2,0÷2,3 
1,9÷3,1 

4,0÷5,5 
4,5÷6,5 
4,0÷6,0 

30 
0,2 
0,02 
0,2 

450 
450 
300 

КД-17 / КТ-46А
-60÷100°С 

КВ131А2,АР2,АТ2 ВВ112 440÷530 18 14 0,25 130 КТ-26 
-60÷100°С 

КВ134А1,АР1,АТ1  18÷22 3,0 23 0,05 400 КТ-26 
-60÷100°С 

КВ153А9 
КВ153Б9 

ВВ515 1,85÷2,25 
1,80÷2,60 

8,0÷9,6 
7,6÷10 30 0,02 400 

360 
КТ-46А 

-60÷100°С 
КВ155А9 
КВ155Б9 

ВВ620 2,9÷3,4 
2,6÷3,3 

19,5÷25 
18÷25 30 0,02 245 КТ-46А 

-25÷100°С 
 
Буквы Р, Т и Г в наименовании варикапа обозначают поставку варикапов следующими комплектами: 

• Р - комплектами из двух приборов с согласованными характеристиками; 
• Т - комплектами из трех приборов с согласованными характеристиками; 
• Г - комплектами из четырех приборов с согласованными характеристиками. 

 

• Варикапные матрицы 

Обозначение Прототип Cв 
пФ Кс Uобр 

В 
Iобр 
мкА Q  min Схема 

соединения 
Кол-во 

элементов 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КВС111А2 
КВС111Б2 
КВС111В2 
КВС111Г2 
КВС111Д2 

ВВ204 29,7÷36,3 
29,7÷36,3 
33,0÷36,3 
33,0÷36,0 
29,0÷37,0 

2,1 
2,1 
2,1 
2,1 
1,9 

30 
30 
30 
30 
15 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,2 

200 
150 
200 
150 
100 

Общий катод 2 КТ-26 
-60÷100°С 

• СВЧ смесительные диоды 

Обозначение Uобр max 
В 

Iпр max 
мА 

R диф 
Ом 

Iобр 
мкА 

Cд 
пФ 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

KД409A1 24 50 1,0 0,5 <1,5 КД-17 
-60÷100°С 

KД409A9 
KД409Б9 40 100 

50 
0,7 
1,0 0,5 <1,0 

<1,5 
КТ-46А 

-60÷100°С 
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• Мощные быстродействующие диоды и диодные матрицы 

Обозначение Прототип Uобр max 
В 

Iпр max 
А 

Uпр 
В 

t обр. вос 
нс 

Iобр 
мкА 

Схема 
соединения 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

KД638AC 
KД638АС1 BYV16-200 200 2x8,0 1,25 ≤35 5,0 Общий 

катод 

КТ-28-2 
КТ-90 

-60÷100°С 

КД642АС 10JTF20 200 2x10 1,20 ≤50 100 Общий 
анод 

КТ-28-2 
-60÷100°С 

КД645А* 
КД645Б* 

MUR860 
600 8,0 1,65 

1,40 
≤60 
≤160 

100 - КТ-28-1 
-25÷125°С 

* в разработке 

• Импульсные диодные матрицы 

Обозначение Прототип Uобр max 
В 

Iпр max 
мА 

Uпр 
В 

Iобр 
мкА 

Q (пКл) 
[tвос (нс)] 

Схема 
соединения 

Кол-во 
элементов

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КД130АС 
КД130АС1 

 50 300 1,25 1,0 [30] Общий катод 
Общий анод 2 КТ-26 

-45÷85°С 

КДС627А  50 200 1,3 0,1 [40] Изолирован. 
диоды 8 401.16-3 

-60÷125°С 

КДС628А  50 300 1,3 5,0 [50] Общий катод + 
общий анод 16 402.12-2 

-60÷125°С 

КД629АС9 BAV84 90 200 1,0 0,1 [100] Два последов. 
соедин. диода 2 КТ-46А 

-60÷85°С 

КД704AC9/ИМ BAV70 70 100 1,3 5,0 [6,0] Общий катод 2 КТ-46А 
-60÷85°С 

КД907Б-1 
КД907Г-1  40 50 1,0 6,0 400 Общий катод 2 

4 б/к 

КД908А  40 200 1,2 5,0 [30] Общий катод 8 4112.12-1 

КД917А  40 200 1,2 5,0 [50] Общий анод 8 4112.12-1 

КД918Б-1 
КД918Г-1  40 50 1,0 6,0 850 Общий анод 2 

4 б/к 

• Мощные выпрямительно-ограничительные диоды  
(диоды Зенера) 

Обозначение Iпр.ср.max 
A 

Iпр.и.нп. 
А 

I обр. 
мА 

Uпроб. 
В 

Uобр.и.п. 
В 

U пр.и 
В 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КД2972А2 
КД2972Б2 
КД2972В2 

35 180 
0,2 
0,4 
0,2 

22÷32 
40÷50 
18÷23 

20 
36 
15 

1,15 
1,2 
1,1 

КТ-28-1 
-60÷125°С 
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• Выпрямительные диоды 

Обозначение Iобр, мА Uпрб, В Uобр mах, В Iпр ср mах, А 
Корпус 
Диапазон 
раб. темпер. 

КД2141А 
КД2141А-5 4,0 1,25 200 5,0 

КТ-28-1 
б/к 

-60÷125°С 

КД2146А 
КД2146А-5 4,0 1,1 200 1,0 

КТ-28-1 
б/к 

-60÷125°С 

• Диоды Шоттки  
Uпр, В 

Обозначение Прототип Iпр. макс  
А 

Iимп. макс  
А 

Uобр. макс 
В Uпр, В Iпр,, А 

Iобр  
мА 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КДШ2101А-5 
КДШ2101Б-5 
КДШ2101В-5 

SB140 
SB160 
SB1100  

1,0 40 
40 
60 

100 

0,57 
0,66 
0,97 

1,0 0,5 б/к 

КДШ2102А-5 
КДШ2102Б-5 
КДШ2102В-5 

SB240  
SB260 
SB2100 

2,0 50 
40 
60 

100 

0,52 
0,66 
0,77 

2,0 0,5 б/к 

КДШ2103А-5 
КДШ2103Б-5 
КДШ2103В-5 

SB340  
SB360 
SB3100 

3,0 150 
40 
60 

100 

0,55 
0,58 
0,85 

3,0 
0,5 
0,5 
0,6 

б/к 

КДШ2104А-5 
КДШ2104Б-5 
КДШ2104В-5 

SB540  
SB560 
SB5100 

5,0 250 
40 
60 

100 

0,55 
0,67 
0,8 

5,0 
0,5 
0,5 
0,6 

б/к 

КДШ2105В 1N5819 1,0 10 40 0,60/0,80 1,0/2,0 1,0 КТ-26 
-45÷100°С 

КДШ2114АС9 
КДШ2114БС9 
КДШ2114ВС9 

6CWQ06F 
6CWQ04F 
6CWQ10F 

2х3,0 42 
60 
40 

100 

0,58/0,79 
0,55/0,71 
0,85/1,05 

3,0/6,0 3,0 КТ-89 
-45÷125°С 

КДШ2122А-5 SB0545  0,5 5,0 45 0,6 0,5 0,6 б/к 
КДШ2140А-5 
КДШ2140Б-5 
КДШ2140В-5 

SB340 
SB360 
SB3100 

3,0  
100 
60 
40 

0,85 
0,7 
0,6 

3,0 
0,2 

0,25 
0,3 

б/к 

КДШ2932АС 
КДШ2932АС9 
КДШ2932А-5 

 

2х15,0 150 45 0,62 15 0,2 

КТ-28-2 
КТ-90 
б/к 

-60÷125°С 

КДШ2934А* 
КДШ2934А9* 
КДШ2934А-5* 

 

40 450 100 0,88 40 0,02 

КТ-28-1 
КТ-90 
б/к 

-60÷125°С 
КДШ2945АС 
КДШ2945БС 
КДШ2945ВС 

30CTQ100 
30CTQ90 
30CTQ80 

15  
100 
90 
80 

0,86/1,05 15/30 0,25 КТ-28-2 
-60÷125°С 

КДШ2945АС91 
КДШ2945БС91 
КДШ2945ВС91 

30CTQ100 
30CTQ90 
30CTQ80 

15  
100 
90 
80 

0,86/1,05 15/30 0,25 КТ-90 
-60÷125°С 

КДШ2952А-5  80  100 0,6 1,0 2,0 б/к 
-45÷125°С 

КДШ2161АС* 
КДШ2161БС*  2х4,0 100 

110 
150 
100 

0,84 
0,83 4,0 0,005 КТ-28-2 

-60÷125°С 
* в разработке 
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• Диоды Шоттки (продолжение) 
 

Uпр, В 
Обозначение Прототип Iпр. макс   

А 
Iимп. макс  

А 
Uобр. макс 

В Uпр, В Iпр, А 

Iобр  
мА 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. Темпер 

КДШ2161АС9* 
КДШ2161БС9*  2х4,0 100 

110 
150 
100 

0,84 
0,83 4,0 0,005 КТ-90 

-60÷125°С 

КДШ2161А-5* 
КДШ2161Б-5*  2х4,0   0,84 

0,83 4,0 0,005 б/к 

КДШ2162АС* 
КДШ2162БС*  2х8,0 135 

150 
150 
100 

0,84 
0,83 8,0 0,005 КТ-28-2 

-60÷125°С 

КДШ2162АС9* 
КДШ2162БС9*  2х8,0 135 

150 
150 
100 

0,84 
0,83 8,0 0,005 КТ-90 

-60÷125°С 

КДШ2162А-5* 
КДШ2162Б-5*  2х8,0 135 

150 
150 
100 

0,84 
0,83 8,0 0,005 б/к 

КДШ2963АС PBYL1025 2x10 200 30 0,49/0,58 10/20 1,5 КТ-28-2 
-45÷125°С 

КДШ2964А 
КДШ2964Б 

12TQ060 
12TQ045 15 220 

250 
60 
45 

0,62/0,82 
0,56/0,71 15/30 0,8 

1,75 
КТ-28-1 

-45÷125°С 

КДШ2965А 
КДШ2965Б 

20TQ060 
20TQ045 20 350 

400 
60 
45 

0,64/0,84 
0,57/0,73 20/40 1,8 

2,7 
КТ-28-1 

-45÷125°С 

КДШ2966А SC200S45 50 1150 45 0,65 50 5,0 КТ-28-1 
45÷125°С 

КДШ2968АС 
КДШ2968БС 
КДШ2968ВС 

25CTQ45 
30CTQ060 
 

2x15 250 
45 
60 

100 

0,56/0,71 
0,62/0,82 
0,8/1,05 

15/30 1,5 КТ-28-2 
-45÷125°С 

КД2970А 
КД2970Б 
КД2970В 

MBR10100 
MBR1060 
MBR1045 

10 150 
100 
60 
45 

0,85/1,05 
0,68/0,86 
0,63/0,75 

10/20 0,8 КТ-28-1 
-45÷125°С 

КДШ297АС 
КДШ297БС 
КДШ297ВС 

MBR1545 
MBR1560 
MBR15100 

2x7,5 150 
45 
60 

100 

0,55/0,70 
0,67/0,85 
0,80/1,0 

7,5/15 0,8 КТ-28-2 
-45÷125°С 

КДШ297АС91 
КДШ297БС91 
КДШ297ВС91 

MBRB1545 
MBRB1560 
MBRB15100 

2x7,5 150 
45 
60 

100 

0,55/0,70 
0,67/0,85 
0,80/1,0 

7,5/15 0,8 КТ-90 
-45÷125°С 

КДШ298АС 
КДШ298БС 
КДШ298ВС 

15CTQ45 
 
 

2x5,0 120 
45 
60 

100 

0,55/0,71 
0,67/0,85 
0,80/1,05 

5,0/10 
0,8 
1,0 
1,0 

КТ-28-2 
-45÷125°С 

КД643АС 
КД643БС 
КД643ВС 

MBR2045 
MBR2060 
MBR20100 

2x10 150 
45 
60 

100 

0,63/0,75 
0,68/0,86 
0,85/1,05 

10/20 0,8 КТ-28-2 
-45÷125°С 

КД643АС91 
КД643БС91 
КД643ВС91 

MBRB2045 
MBRB2060 
MBRB20100 

2x10 150 
45 
60 

100 

0,63/0,75 
0,68/0,86 
0,85/1,05 

10/20 0,8 КТ-90 
-45÷125°С 

* в разработке 
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• Тиристоры  
 

Обозначение Прототип Uобр max,  
В 

Iос max, 
А 

I2t,   
А2с 

Iобр,   
мА 

Iуд,   
мА 

Iвк,  
мА 

Iу.от.,  
мА 

Iу,и,  
А 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КУ251А 
КУ251Б 
КУ251В 

 
 

600 
800 
400 

1,0 0,415 ≤50 мкА ≤5 ≤5 ≤0,2 8,0 
КТ-26 

-60÷100°С 

КУ405А 
КУ405Б 

 BT300-600R 
 BT300-800R 

600 
800 8,0 21 ≤0,5 ≤100 ≤120 ≤30 2,0 

КТ-28-2 
-45÷100°С 

КУ713А* 
КУ713Б*  600 

800 40 1060 ≤0,1 ≤100 ≤100 ≤50 4,0 
КТ-43 

-45÷100°С 

КУ714А* 
КУ714Б*  1200 

1600 25 265 ≤0,2 ≤80 ≤100 ≤60 2,0 
КТ-43 

-45÷100°С 

* в разработке 

 
• Симметричные триодные тиристоры (триаки) 

 

Обозначение Прототип Uзс,  
В 

Iос max, 
А 

I2t,   
А2с 

Iобр,   
мА 

Iуд,   
мА 

Iвк,  
мА 

Iу от.,  
мА 

Iу, и,  
А 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

КУ613А 
КУ613Б 

 BTA208-600B 
 BTA208-800B 

600 
800 8,0 

 
21 

 
≤0,5 

 
≤90 

 
≤60 

 
≤50 

 
2,0 

КТ-28-2 
-45÷100°С 

КУ616А 
КУ616Б 
КУ616В 

  
600 
800 
400 

1,0 
 

≤50 мкА ≤10 ≤10 ≤0,4 8,0 
КТ-26 

-60÷100°С 

КУ903А* 
КУ903Б* 

 600 
800 40 880 ≤0,1 ≤80 ≤100 ≤50 8,0 

КТ-43 
-45÷100°С 

КУ904А* 
КУ904Б* 

 1200 
1600 25 265 ≤0,2 ≤100 ≤120 ≤100 2,0 

КТ-43 
-45÷100°С 

* в разработке 
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• Таймеры 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Диапазон 
раб. темпер. Тип корпуса 

КР512ПС5  Временное устройство с переменным коэффициентом  
деления -45÷85°С 2102.14-1 

КР512ПС6  Временное устройство с переменным коэффициентом  
деления -45÷85°С 2102.14-1 

КР512ПС10  Временное устройство с переменным коэффициентом  
деления -60÷100°С 238.16-2 

КА512ПС13А-Е E1444 

Схема управления шаговым двигателем для электронно-
механических кварцевых часов со звуковым сигналом, 
встроенным стабилизатором питания генератора, обеспечи-
вающим повышенную точность хода при разряде элементов 
питания 

-10÷85°С 4103.8-1 

КР512ВИ1 МС146818 Таймер часов реального времени -10÷70°С 239.24-2 
КА512ВИ1  Таймер часов реального времени -10÷70°С 4222.48-2 

 
 Длительность сигнала 

управления шаговым  
двигателем, 

 tw,  мс при  f = 32768Гц 

Частота следования сигналов  
управления шаговым двигателем,  

fc, 
Гц 

Динамический ток  
потребления, 

Iccо, 
мкА 

КА512ПС13А 31,25 0,5 
КА512ПС13Б 46,8 0,5 
КА512ПС13В 15,6 0,5 
КА512ПС13Г 46,8 0,025 
КА512ПС13Д 31,25 0,025 
КА512ПС13Е 1000 0,5 

<1,8 

 
• КМОП ОЗУ статического типа 
 

Обозначение Прототип Организация 
бит 

Время  
выборки 
адреса 

tА(А),  нс 

Динамический  
ток 

потребления 
Icco, мА 

Ток  потребления 
в режиме хране-

ния 
Iccs, мА 

Диапазон 
рабочих 

температур 

Тип  
корпуса 

KP537РУ3A HM6504-5 4096 х 1 230 5,0 0,001 -10÷70°С 2107.18-1 
KP537РУ10 
KP537РУ10Б 

HM6516-5 
 2048 х 8 180 

210 
60 
70 

0,4 
1,0 -10÷70°С 239.24-2 

KP537РУ13 
КР537РУ13А 

HM6514-5 1024 х 4 160 
95 50 0,005 -10÷70°С 2107.18-1 

KP537РУ14A 
KP537РУ14Б 

HM6504-5 4096 х 1 100 
130 35 0,005 -10÷70°С 2107.18-1 

KP537РУ25A 
KP537РУ25Б 
KP537РУ25B 

CY6116-55C 
HM65161-5 2048 х 8 

50 
65 
80 

50 0,01 -10÷70°С 239.24-2 
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• 16-разрядный КМОП микропроцессорный комплект 
Серии КР588, КА588, K588 

 

Тип корпуса 
Диапазон рабочих температур    

-10÷70С° Обозначение Функциональное  назначение 

КР588 КА588 К588 
BA1,A,Б 8-разрядный магистральный приемо-передатчик 2121.28-4   
BA4 Асинхронный адаптер дистанционной связи 2205.48-1   
BГ1,A,B Системный контроллер 2204.42-2 4222.48-2  
BГ2 Контроллер ЗУ 2107.18-1   
ВР2,А,В Арифметический умножитель 16 х 16 239.24-2   
ВС1А-Е Арифметическое устройство микропроцессора 2204.42-2  429.42-3 
ВС2А-В Арифметическое устройство микропроцессора 2204.42-2 4222.48-2  
ВТ1 Селектор адреса 2204.42-2   
ВУ1А,Б Устройство микропрограммного управления микропроцессором 2204.42-2   
ВУ2А-В Устройство микропрограммного управления микропроцессором 2204.42-2 4222.48-2  

 
• МП БИС для персональных ЭВМ 
 
 

Обозначение Функциональное назначение Диапазон 
раб. Температур 

Тип  
корпуса 

KA1835ИД1 КМОП БИС для управления мультиплексным ЖКИ -10÷70°С 4233Ю.64-1 

ПЗУ масочные 

KA1835PE1 КМОП масочное ПЗУ (16К х 16) емкостью 262 144 бит 4192Ю.24-1 
KР1835PE2A, 2Б КМОП масочное ПЗУ (128К х 8) емкостью 1 Мбит 2121.28-4 
КР1858ВМ3 Универсальный КМОП микропроцессор с системой команд Z-80 2123.40 

КР588РЕ1 КМОП ПЗУ (4К х 16) с унифицированным интерфейсом емкостью 
65 536 бит 

-10÷70°С 
239.24-1 

 
 
 

• ИС для автомобильной электроники 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Диапазон 
раб. температур 

Тип  
корпуса 

КР1823ВГ2  Контроллер управления блоком индикации для сель-
хозмашин 2121.28-4 

КР1823ХЛ1  Для контроля и управления электронных систем сель-
хозмашин 2205.48-1 

КР1823ХЛ2  Многофункциональная цифровая схема 

-25÷85°С 

2121.28-4 
К1323ХВ1Р 
К1323ХВ1Т L497 Контроллер электронного зажигания автомобиля с 

датчиком Холла на входе -40÷125°С 238.16-2 
4307.16-А 

К1330НК1Н4  Микросхема защиты от импульсов перенапряжения 
регуляторов напряжения автомобильной электроники 

 б/к 
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• Интегральные стабилизаторы напряжения 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение 
Выходное напряжение / Максимальный выходной ток 

Тип  
корпуса 

КР142ЕН5А  Стабилизатор напряжения положительной полярности  (5,0В;  1,5А) 
КР142ЕН8Б  Стабилизатор напряжения положительной полярности  (12В;   0,7А) 

КТ-28-2 

КР1180ЕН5А, Б, В 7805 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (5,0В;  1,0А) 
КР1180ЕН6А, Б, В 7806 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (6,0В;  1,0А) 
КР1180ЕН8А, Б, В 7808 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (8,0В;  1,0А) 
КР1180ЕН9А, Б, В 7809 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (9,0В;  1,0А) 
КР1180ЕН10Б  Стабилизатор напряжения положительной полярности  (10В;   1,0А) 
КР1180ЕН12А, Б, В 7812 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (12В;   1,0А) 
КР1180ЕН15А, Б, В 7815 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (15В;   1,0А) 
КР1180ЕН18А, Б, В 7818 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (18В;   1,0А) 
КР1180ЕН20А, Б, В 7820 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (20В;   1,0А) 
КР1180ЕН24А, Б, В 7824 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (24В;   1,0А) 

КТ-28-2 

КР1180ЕН5А1, Б1, В1 7805 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (5,0В;  1,0А) 
КР1180ЕН6А1, Б1, В1 7806 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (6,0В;  1,0А) 
КР1180ЕН8А1, Б1, В1 7808 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (8,0В;  1,0А) 
КР1180ЕН9А1, Б1, В1 7809 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (9,0В;  1,0А) 
КР1180ЕН10Б1  Стабилизатор напряжения положительной полярности  (10В;   1,0А) 
КР1180ЕН12А1, Б1, В1 7812 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (12В;   1,0А) 
КР1180ЕН15А1, Б1, В1 7815 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (15В;   1,0А) 
КР1180ЕН18А1, Б1, В1 7818 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (18В;   1,0А) 
КР1180ЕН20А1, Б1, В1 7820 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (20В;   1,0А) 
КР1180ЕН24А1, Б1, В1 7824 AC,C,B Стабилизатор напряжения положительной полярности  (24В;   1,0А) 

КТ-89 

КР1179ЕН5А, Б, B 7905 AC,C,B Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (5,0В;  1,0А) 
КР1179ЕН6А, Б, B 7906 AC,C,B Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (6,0В;  1,0А) 
КР1179ЕН8А, Б, B 7908 AC,C,B Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (8,0В;  1,0А) 
КР1179ЕН9А ,Б, B 7909 AC,C,B Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (9,0В;  1,0А) 
КР1179ЕН12А, Б, B 7912 AC,C,B Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (12В;   1,0А) 
КР1179ЕН15А, Б, B 7915 AC,C,B Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (15В;   1,0А) 
КР1179ЕН18А, Б, B 7918 AC,C,B Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (18В;   1,0А) 
КР1179ЕН20А, Б, B 7920 AC,C,B Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (20В;   1,0А) 
КР1179ЕН24А, Б, B 7924 AC,C,B Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (24В;   1,0А) 

КТ-28-2 

КР1181ЕН5А, Б 78L05 AC,C Стабилизатор напряжения положительной полярности  (5,0В;  0,1А) 
КР1181ЕН6А, Б 78L06 AC,C Стабилизатор напряжения положительной полярности  (6,0В;  0,1А) 
КР1181ЕН8А, Б 78L08 AC,C Стабилизатор напряжения положительной полярности  (8,0В;  0,1А) 
КР1181ЕН9А, Б 78L09 AC,C Стабилизатор напряжения положительной полярности  (9,0В;  0,1А) 
КР1181ЕН12А, Б 78L12 AC,C Стабилизатор напряжения положительной полярности  (12В;   0,1А) 
КР1181ЕН15А, Б 78L15 AC,C Стабилизатор напряжения положительной полярности  (15В;   0,1А) 
КР1181ЕН18А, Б 78L18 AC,C Стабилизатор напряжения положительной полярности  (18В;   0,1А) 
КР1181ЕН24А, Б 78L24 AC,C Стабилизатор напряжения положительной полярности  (24В;   0,1А) 

КТ-26 

КР1199ЕН5А, Б 79L05 AC,C Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (5,0В;  0,1А) 
КР1199ЕН6А, Б 79L06 AC,C Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (6,0В;  0,1А) 
КР1199ЕН8А, Б 79L08 AC,C Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (8,0В;  0,1А) 
КР1199ЕН9А, Б 79L09 AC,C Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (9,0В;  0,1А) 
КР1199ЕН12А, Б 79L12 AC,C Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (12В;   0,1А) 
КР1199ЕН15А, Б 79L15 AC,C Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (15В;   0,1А) 
КР1199ЕН18А, Б 79L18 AC,C Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (18В;   0,1А) 
КР1199ЕН24А, Б 79L24 AC,C Стабилизатор напряжения отрицательной полярности   (24В;   0,1А) 

КТ-26 

К1261ЕН5П 78F05С Стабилизатор напряжения положительной полярности  (5,0В;   1,0А) 
К1261ЕН6П 78F06С Стабилизатор напряжения положительной полярности  (6,0В;   1,0А) 
К1261ЕН8П 78F08С Стабилизатор напряжения положительной полярности  (8,0В;   1,0А) 
К1261ЕН9П 78F09С Стабилизатор напряжения положительной полярности  (9,0В;   1,0А) 
К1261ЕН12П 78F12С Стабилизатор напряжения положительной полярности  (12В;    1,0А) 
К1261ЕН15П 78F15С Стабилизатор напряжения положительной полярности  (15В;    1,0А) 

КТ-27 
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К1261ЕН18П 78F18С Стабилизатор напряжения положительной полярности  (18В;    1,0А) 
К1261ЕН24П 78F24С Стабилизатор напряжения положительной полярности  (24В;    1,0А) 

• Интегральные стабилизаторы напряжения (продолжение) 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение 
Выходное напряжение / Максимальный выходной ток 

Тип  
корпуса  

К1283ЕН1,5П Стабилизатор напряжения положительной полярности  (1,5В;   8,0мА) 
К1283ЕН1,8П Стабилизатор напряжения положительной полярности  (1,8В;   8,0мА) 
К1283ЕН2,5П Стабилизатор напряжения положительной полярности  (2,5В;   8,0мА) 
К1283ЕН2,85П Стабилизатор напряжения положительной полярности  (2,85В; 8,0мА) 
К1283ЕН3,3П Стабилизатор напряжения положительной полярности  (3,3В;   8,0мА) 
К1283ЕН5П 

UR233 

Стабилизатор напряжения положительной полярности  (5,0В;   8,0мА) 

КТ-27 

К1285ЕР1П LM317 Регулируемый, положительной полярности (1,2 ÷ 37В; 0,1A) КТ-26 
К1300ЕР1П 
К1300ЕНХХ LT1085 Регулируемый, положительной полярности (1,25B; 3,0A) 

Фиксированный, положительной полярности (1,2 ÷ 5,0B; 3,0A) КТ-28-2 

К1320ЕР1П 
К1320ЕНХХ LT1084 Регулируемый, положительной полярности (1,25B; 5,0A) 

Фиксированный, положительной полярности (1,2 ÷ 5,0B; 5,0A) КТ-28-2 

К1332ЕНХХП 
К1332ЕНХХТ 
К1332ЕНХХН4 

 Стабилизатор напряжения положительной полярности  
(5,0 ÷ 24,0В; 0,5А) 

КТ-27 
КТ-89 
б/к 

К1291ЕФ1П LM2596 Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения положительной 
полярности (Ucc=40В, Io=3,0А) 

К1291ЕК3,3П 
К1291ЕК5П 
К1291ЕК12П 

LM2596 Импульсный стабилизатор напряжения положительной полярности 
(Ucc=40В, Io=3,0А) 

1501.5-A 

Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким остаточным напряжением 
К1234ЕН3АП LT1086-3.3 3,3В;    1,5A КТ-28-2 
K1235ЕН3АП LM2931Z–3.3 3,3В;    0,1А КТ-26 
K1235ЕН3БП LM2931AZ–3.3 3,3В;    0,1А КТ-26 
K1267ЕН5П LM2940CT–5 5,0В;    1,0А 
K1267ЕН12П LM2940CT–12 12В;     1,0А 

КТ-28-2 

K1268ЕН3AП LP2954IT–3.3 3,3В;    0,25А 
K1268ЕН5П LP2954IT–5 5,0В;    0,25А 

КТ-28-2 

К1280ЕН3,3П 3,3В;    0,1А 
К1280ЕН5П 

LM3480 
5,0В;    0,1А 

КТ-26 

К1282ЕР1П Регулируемый, Uвх=10В; Io=5,0А 
К1282ЕН3,3П, П1  3,3В;   5,0А 
К1282ЕН5П, П1 5,0В;   5,0А 
К1282ЕН8П, П1 8,0В;   5,0А 
К1282ЕН9П, П1 9,0В;   5,0А 
К1282ЕН12П, П1 12В;    5,0А 
К1282ЕН15П, П1 

LT1084 

15В;    5,0А 

КТ-28-2 
1501.5-4 

IL2931Z (AZ) – 5,0 5,0В;   0,1A 
IL2931Z (AZ) – 9,0 9,0В;   0,1A 

КТ-26 

IL2931Т (АТ) – 5,0 5,0В;   0,1А 
IL2931Т (АТ) – 9,0 

LM2931 

9,0В;   0,1A 
КТ-28-2 

К1317ЕН2.5Н4 FAN1950 2,5В;   0,01А б/к 
К1341ЕР1Н4* MIC5219 Регулируемый, Uвх=2,5 ÷ 12,0B; Io=500мА б/к 
Мощные стабилизаторы напряжения положительной полярности 
К1246ЕР1П  2,61÷12В;   -10,1А 1505Ю.7А
К1247ЕР1С  1,25÷30В;     8,0А КТ-9 
К1248ЕР1П  1,5÷30В;      -5,5А КТ-28-2 
К1249ЕР1П  1,25÷30В;     3,0А КТ-28-2 
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• Интегральные стабилизаторы напряжения (продолжение) 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение 
Выходное напряжение / Максимальный выходной ток 

Тип  
корпуса  

Стабилизаторы напряжения положительной полярности с низким напряжением насыщения 
К1254ЕР1П AMS 1117A Регулируемый  1,25В;  1,0A КТ-28-2 
К1254ЕР1П1  Регулируемый  1,25В;  1,0A КТ-27 
К1254ЕР1Т  Регулируемый  1,25В;  1,0A КТ-89 
К1254ЕН1АП AMS 1117A-1,5 1,5В;   1,0А КТ-28-2 
К1254ЕН1АП1  1,5В;   1,0А КТ-27 
К1254ЕН1АТ  1,5В;   1,0А КТ-89 
К1254ЕН1БП AMS 1117A-1,8 1,8В;   1,0А КТ-28-2 
К1254ЕН1БП1  1,8В;   1,0А КТ-27 
К1254ЕН1БТ  1,8В;   1,0А КТ-89 
К1254ЕН1ВП AMS 1117A-1,2 1,2В;   1,0А КТ-28-2 
К1254ЕН1ВП1  1,2В;   1,0А КТ-27 
К1254ЕН1ВТ  1,2В;   1,0А КТ-89 
К1254ЕН2АП AMS 1117A-2,5 2,5В;   1,0А КТ-28-2 
К1254ЕН2АП1  2,5В;   1,0А КТ-27 
К1254ЕН2АТ  2,5В;   1,0А КТ-89 
К1254ЕН2БП AMS 1117A-2,85 2,85В; 1,0А КТ-28-2 
К1254ЕН2БП1  2,85В; 1,0А КТ-27 
К1254ЕН2БТ  2,85В; 1,0А КТ-89 
К1254ЕН3АП AMS 1117A-3,3 3,3В;   1,0А КТ-28-2 
К1254ЕН3АП1  3,3В;   1,0А КТ-27 
К1254ЕН3АТ  3,3В;   1,0А КТ-89 
К1254ЕН5П AMS 1117A-5,0 5,0В;   1,0А КТ-28-2 
К1254ЕН5П1  5,0В;   1,0А КТ-27 
К1254ЕН5Т  5,0В;   1,0А КТ-89 

* в разработке 
 

• Интегральные стабилизаторы напряжения  
 

Обозначение 
Погрешность  
выходного 
напряжения 

Температурный 
диапазон Обозначение 

Погрешность  
выходного 
напряжения 

Температурный 
диапазон 

К1248ЕР1П 1,0% -10° ÷ 100°C КР1180ЕНХХА, А1  
КР1180ЕНХХБ, Б1  
КР1180ЕНХХВ, В1  

2,0% 
4,0% 
4,0% 

-10° ÷ 70°C 
-10° ÷ 70°C 
-45° ÷ 70°C К1249ЕР1П 1,0% -10° ÷ 100°C 

К1254ЕР(Н)ХХХ 1,0% -10° ÷ 100°C 
K1267ЕНXXП 3,0% -10° ÷ 125°C 

КР1179ЕНХХА 
КР1179ЕНХХБ  
КР1179ЕНХХВ  

2,0% 
4,0% 
4,0% 

-10° ÷ 70°C 
-10° ÷ 70°C 
-45° ÷ 70°C K1268ЕНXXП 1,0% -40° ÷ 125°C 

К1280ЕНХХП  4,0% -10° ÷ 70°C КР1181ЕНХХА 
КР1181ЕНХХБ  

5,0% 
10% -10° ÷ 70°C 

К1282ЕНХХП, П1  1,0% -10° ÷ 125°C 
К1283ЕНХХП 1,0% -10° ÷ 125°C КР1199ЕНХХА  

КР1199ЕНХХБ  
5,0% 
10% -10° ÷ 70°C 

К1291ЕКХХП 4,0% -45° ÷ 125°C 

К1261ЕНХХП   4,0% -10° ÷ 70°C К1300ЕР1П 
К1300ЕНХХ 1,0% -10° ÷ 85°C 

IL2931Z (T) 
IL2931AZ (AT) 

5,0% 
3,8% -40° ÷ 125°C К1317ЕН2.5Н4 1,0% -10° ÷ 125°C 

K1235ЕН3АП 
K1235ЕН3БП  

5,0% 
3,8% -40° ÷ 125°C К1320ЕР1П 

К1320ЕНХХ 1,5% -10° ÷ 85°C 

К1246ЕР1П 0,5% -10° ÷ 125°C К1332ЕНХХХ 2,0% -45° ÷ 85°C 
К1247ЕР1С 1,0% -10° ÷ 100°C К1341ЕР1Н4 1,0% -40° ÷ 125°C 
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• Источники опорного напряжения 
 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики Диапазон 

раб. темпер. 
Тип  

корпуса 
К1242ЕР1(А-В)П 
К1242ЕР1(Г-Е)П 
К1242ЕР1(А-В)Т 

TL431 Регулируемый  
стабилитрон 

Входное напряжение:  UREF  = 2,44 ÷ 2,55В 
Макс. напряжение катод-анод: UKA = 37В 
Ток катода: IK = 1,0 ÷ 150мА 

-10÷70°С 
-45÷85°С 
-10÷70°С 

КТ-26 
КТ-26 

4303Ю.8-А

К142ЕР2ПИМ TL432 Регулируемый  
стабилитрон 

Входное напряжение:  UREF =1,228 ÷ 1,252В 
Макс. напряжение катод-анод:  UKA = 18В 
Ток катода: IK = 1,0 ÷ 100мА 

-10÷70°С КТ-26 

 
• Микросхемы вольт-детекторов  
(для контроля напряжения питания компьютеров, средств мобильной связи, телекоммуникационных устройств и др.) 
 

Обозначение Прототип 

Напряжение 
детектирования 

 
U отп.,   В 

Макс. входное 
напряжение 

 
U i max,  В 

Макс. выходной 
ток низкого 
уровня  

I ol max,  мА 

Рассеиваемая 
мощность 

 
P max,  Вт 

Ток  
потребления  

 
Icc,  мкА 

Тип корпу-
са 

Диапазон 
раб. темпер. 

К1274СП21П KIA7021 2,03 ÷ 2,17 
К1274СП23П KIA7023 2,23 ÷ 2,37 
К1274СП25П KIA7025 2,43 ÷ 2,57 
К1274СП27П KIA7027 2,63 ÷ 2,77 
К1274СП29П KIA7029 2,83 ÷ 2,97 
К1274СП31П KIA7031 3,03 ÷ 3,17 
К1274СП33П KIA7033 3,23 ÷ 3,37 
К1274СП36П KIA7036 3,53 ÷ 3,67 
К1274СП37П KIA7037 3,63 ÷ 3,77 
К1274СП39П KIA7039 3,83 ÷ 3,97 
К1274СП42П KIA7042 4,13 ÷ 4,27 
К1274СП45П KIA7045 4,43 ÷ 4,57 

1,0 ÷ 15 ≤16 0,5 50 
КТ-26 

-25÷70°С 

 
• ИС управления электропитанием 
 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Краткая характеристика  Диапазон 

раб. темпер. Тип корпуса 

К1301ПН1Р 
К1301ПН1Т 
К1301ПН2Р 
К1301ПН2Т 

ICL7660 

КМОП-
преобразователь 
положительного 
напряжения в отри-
цательное 

Icc ≤ 500мкА (Ucc = 5B, Rl = ∞)  
Icc ≤ 500мкА (Ucc = 5B, Rl = ∞) 
Icc ≤ 165мкА (Ucc = 5B, Rl = ∞)  
Icc ≤ 165мкА (Ucc = 5B, Rl = ∞) 

-10 ÷ 70°С 
-10 ÷ 70°С 
-45 ÷ 85°С 
-45 ÷ 85°С 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 

2101.8-А 
4303Ю.8-А 

К1294ЕЕ1Р 
К1294ЕЕ1Н4 
К1294ЕЕ2Р 
К1294ЕЕ2Н4 

TSM1051 

Контроль режимов 
работы заряда акку-
муляторов мобиль-
ных устройств 

Ucc=2,5 ÷ 12В;  Icc = 0,3 ÷ 2,0мА; 
Uвх= -0,3 ÷ 12В 0 ÷ 85°С 

2101.8-A 
б/к 

2101.8-A 
б/к 

К1294ЕЕ3Р* 
К1294ЕЕ3Н4* 
К1294ЕЕ4Р* 
К1294ЕЕ4Н4* 

TSM1052 

Контроль режимов 
работы заряда акку-
муляторов мобиль-
ных устройств 

Ucc=1,7 ÷ 18В;  Icc = 150мкА;  
Uвх= -0,3 ÷ 20В 0 ÷ 85°С 

2101.8-A 
б/к 

2101.8-A 
б/к 

* в разработке 
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• ИС для телевидения 
 

Обозначение Прототип Функциональное  
назначение Основные характеристики Диапазон 

раб. темпер.
Тип  

корпуса 

ЭKP1087EУ1 TDA4605-02 
Схема управления 
импульсным 
стабилизатором 

Ucc= 8,0 ÷ 14В 
Ток потребления: 
  - при запуске  ≤1,5мА 
  - включенной микросхемы  ≤6,0мА 

0÷70°С 2101.8-А 

IL3842ANF 
IL3842ВNF UC3842 

Широтно-импульсный 
модулятор для источ-
ников питания 

Ucc= 11,5 ÷ 25В 
Ток потребления: 
  - до включения  ≤1,0мА 
  - после включения   ≤17мА 
Порог срабатывания  Vth= 14,5 ÷ 17,5В 
ШИМ  0 ÷ 94% 
Iccstart ≤ 1,0мА (для IL3842ВNF) 

0÷70°С 2101.8-A 

К1033ЕУ25Р 
К1033ЕУ25Т UC3843 

Широтно-импульсный 
модулятор для источ-
ников питания 

Ucc= 7,0 ÷ 25В 
Ток потребления: 
  - до включения  ≤1,0мА 
  - после включения   ≤17мА 
Порог срабатывания  Vth= 7,8 ÷ 9,0В 
ШИМ  0 ÷ 94% 

0÷70°С 2101.8-А 
4303Ю.8-А 

ЭKP1568KH1 
 Декодер диапазонов 

телевизионных уст-
ройств 

Ucc= 10,8 ÷ 13,2В 
Icc ≤20мА 
Uо = -0,3 ÷ Ucc+0,3B 

-10÷70°С 2101.8-А 

IL3844NF UC3844 
Широтно-импульсный 
модулятор для источ-
ников питания 

Ucc= 11,5 ÷ 25В 
Ток потребления:  
  - до включения  ≤1,0мА 
  - после включения  ≤17мА 
Порог срабатывания  Vth= 14,5 ÷ 17,5В 
ШИМ  0 ÷ 50% 

0÷70°С 2101.8-A 

IL3845NF UC3845 
Широтно-импульсный 
модулятор для источ-
ников питания 

Ucc= 11,5 ÷ 25В 
Ток потребления:  
  - до включения  ≤1,0мА 
  - после включения  ≤17мА 
Порог срабатывания  Vth= 7,8 ÷ 9,0В 
ШИМ  0 ÷ 50% 

0÷70°С 2101.8-A 

IL9005N 
 Декодер диапазонов 

телевизионных уст-
ройств 

Ucc=4,5 ÷ 5,5 В 
Icc≤15мА 
Uo=-0,3 ÷ Ucc + 0,3В 

-10÷70°С 2101.8-А 

 
• ИС для телефонии 
 

Обозначение Функциональное 
назначение Основные характеристики Диапазон 

раб. темпер.
Тип кор-
пуса 

К1482ФП1Т 4303Ю.8-А 

К1482ФП1Р 

Электронный фильтр им-
пульсов избыточного напря-
жения для защиты телефон-
ных линий 

Uзс max= -150В,   Uпр=2,0В 
Iуд=150Ма,   Iудар.н.ос=5,0А -45÷85°С 

2101.8-A 

KA1574XM1-002 
Транскодер адаптивной диф-
ференциальной импульсно-
кодовой модуляции 

Ucc = 4,75 ÷ 5,25В;   Icc ≤100мА 
Количество каналов преобразований – 2 -10÷70°С 2121.28-4 

KP1575XM1-002 Схема управления 
дельта-кодеком 

Ucc = 4,75 ÷ 5,25В;  Icc ≤100мА 
Количество каналов преобразований – 2 
Разрядность ЦАП и АЦП – 8 
Количество режимов работы – 2 
Тактовая частота преобразований - 150кГц 

-10÷70°С 2121.28-4 
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• ИС для телефонии (продолжение) 
 

Обозначение Функциональное 
назначение Основные характеристики Диапазон 

раб. темпер. 
Тип  

корпуса 

KP1575XM1-003 Схема блока управления циф-
ровым телефонным аппаратом 

Ucc = 4,75 ÷ 5,25В;   Icc ≤100мА 
Количество каналов передачи – 1 
Количество режимов работы – 2 
Тактовая частота преобразований - 500кГц 
Частота следования информационного 
сигнала – 32кГц 

-10÷70°С 2121.28-4 

 
• ИС для светодиодных индикаторов 
 

Обозначение Прототип Функциональное 
назначение Основные характеристики Тип кор-

пуса 

К1482ФП2Н4 AMC7169 

Электрический фильтр для 
защиты светодиода от пе-
ренапряжения и обратного 
включения 

Uвкл = 4,65 ÷ 5,15В; Uос ≤ 1,2В; 
Uобр ≤ 1,2В 

б/к 

 
 

• ИС для многоискровых блоков розжига газа 
 

Обозначение Функциональное 
назначение Основные характеристики Диапазон 

раб. темпер. Тип корпуса 

К1331ХР1П* 
К1331ХР1Т* 
К1331ХР1Н4* 

Схема управления конденсаторными 
многоискровыми блоками зажигания 
бытовых газовых приборов 

Uпр ≤ 1,7В; Iзс ≤ 1,0мкА  
Uпрк = 220В; Iпрк ≤ 0,5мА 
Uос ≤ 1,7В; Iос.и = 190А 

 
-45÷120°С 

КТ-92 
КТ-89 
б/к 

* в разработке 

 
• Генераторы мелодии 
 

Icc, (мкА) Тип корпуса 
Обозначение 

Максимальное 
число 

мелодий (нот) 
Ucc,  В воспроизведения 

мелодии остановка 
Диапазон 
раб. темпер. 

ВТ8028-ХХ* 16 (64) 1,3 –3,3 60 0,5 КТ-26 
-10÷50°С   

* ХХ - номер кодировки, определяющий мелодию 
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• Биполярные транзисторы  
 

Обозначение Поляр-
ность 

Рк 
max 
Вт    

Uкб 
max 
В  

Uкэ 
max 
В  

Uэб 
max 
В  

Iк 
max 
мА 

h21е   
Uкэ 
нас 
В    

  Iкбо 
 
   мкА 

fгр 
 

МГц 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

2Т3117А NPN 0,3 60 60 4,0 400 40÷200 0,5 5,0 300 КТ1-7 
-60÷125°С 

2Т3133А NPN 0,3 50 45 4,0 300 25÷100 0,65 10 200 КТЮ-27-3 
-60÷125°С 

2T3133A-2 NPN 0,3 50 45 4,0 300 25÷100 0,65 10 200 б/к 
2T3158A-2 NPN 0,05 50 50 4,0 400 50÷180 0,8 5,0 200 б/к 
2T3160A-2 NPN 0,3 50  4,0 300 30÷150 0,6 10 200 б/к 
2Т331В-5 NPN 15 15 15 3,0 20 30÷70  0,05 450 б/к 
2Т378Д-5  
2Т378Е-5 NPN 0,5 60 60 4,0 400 60÷140 0,75 0,1 300 б/к 

2T384A-2 
2T384AM-2 NPN 0,3 30 30 5,0 300 30÷180 0,53 10 450 б/к 

2T385A-2 
2T385AM-2 NPN 0,3 60  

 5,0 300 30÷150 0,65 10 200 б/к 

2T607A-4 NPN 1,5 40 35 4,0 150   1000 700 б/к 
2T610A 
2T610Б NPN 1,5 26 26 4,0 300 50÷250 

20÷250   1000 
700 

KT-16-2 
-60÷125°С 

2T624A-2 
2T624AM-2 NPN 1,0 30 30 4,0 1000 30÷180 0,87 100 450 б/к 

2T625A-2 
2T625AM-2 
2T625Б-2 
2T625БM-2 

NPN 1,0 60  5,0 1000 

30÷120 
30÷120 
20÷120 
20÷120 

0,65 
0,65 
0,7 
0,7 

30 200 б/к 

2Т633А NPN 0,36 30  4,5 200 40÷140 0,5 3000 500 КТ2-7 
-60÷125°С 

2T634A-2 NPN 1,2 30  3,0 150   500 1500 б/к 

2T635A NPN 0,5 60 60 5,0 1000 25÷150 0,5 10 250 КТ2-7 
-60÷125°С 

2T637A-2 NPN 1,5 30  2,5 200   100 1300 б/к 
2T649A-2 NPN 1,5 30  2,5 200 20÷90  200 1300 б/к 

2T652A 
2T652A-2 NPN 1,0 50 45 4,0 1000 25÷100 0,65 30 200 

KTЮ-27-3 
б/к 

-60÷125°С 
2T672A-2 NPN 1,0 50  4,0 1000 30÷120 0,6 10 200 б/к 
2T913A 
2T913Б 
2T913B 

NPN 
4,7 
8,0 
12 

55 55 3,5 
500 

1000 
1000 

>20  
10000 
20000 
20000 

900 KT-16-2 
-60÷125°С 

2T916A NPN 30 55 55 3,5 2000   25000 1100 КТ-16-2 
-60÷125°С 

2T928A 
2T928Б NPN 0,5 60 60 5,0 800 30÷100 

50÷200 0,6 5,0 300 КТ2-7 
-60÷125°С 

2T938A-2 NPN 1,5 28  2,5 180   1000 2000 б/к 

2T939A  NPN 4,0 30 30 3,5 400 40÷200  1000 2500 KT-16-2 
-60÷125°С 

2T939A1 NPN 4,0 30 30 3,5 400 40÷200  1000 2500 КТ-16А-2 
-60÷125°С 
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• Составные биполярные транзисторы Дарлингтона 
 

Обозначение Поляр-
ность 

Рк 
max 
Вт    

Uкэо 
max 
В  

Uкэк 
max 
В  

Uэб 
max 
В  

Iк 
max 
мА 

h21е   
Uкэ 
нас 
В    

  Iкэк 
 
   мкА 

Iэбо 
Тип  

корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

2ТД543А9 NPN 4,3 40 80 5,0 1000 >2000 <1,6 1,0 1,0 
KT-99-1 

-60÷125°С 

2ТД8307А9* NPN 5,0 40 80 5,0 2000 >1000 <1,3 1,0 1,0 
KT-99-1 

-60÷125°С 
* в разработке 

 
• Биполярные высоковольтные транзисторы  
 

Обозначение Прототип Поляр- 
ность 

Рк 
max 
Вт 

Uкб 
max 
В 

Uкэ 
max 
В 

Uэб 
max 
В 

Iк 
max 
А 

h21е 
Uкэ 
нас 
В 

Iкбо 
 

мА 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

2Т8224А-5  NPN 65,0 1500 700 5,0 10 3,5÷10 2,0 0,2 б/к 

2Т839А/ИМ 2Т839А NPN 65,0 1500 700 5,0 10 >5  0,2 КТ-9 
-60÷125°С 

2Т845А/ИМ 2Т845А NPN 50,0 700 400 4,0 5,0 15÷100 1,5  КТ-9 
-60÷125°С 

2Т847А-5/ИМ  NPN 125,0 Uкэr 
650 

Uкэо гр 
390 8,0 15 >8,0 1,5 5,0 б/к 

 
• Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT)  
 

Обозначение Прототип Рк max 
Вт    

Uкэ max 
В  

Uэб max 
В  

Iк max 
А 

Uкэ нас 
В    

Iкэк 
мА 

Тип корпу-
са 

2Е802А-5 IRG4DC30 50,0 600 ±20 23 2,7 0,25 б/к 

 
• Мощные n-канальные полевые транзисторы  
 

Обозначение Прототип Uси max 
В 

Rси 
Oм 

Ic max 
A 

Uзи max 
В 

P max 
Вт 

Uзи пор 
В 

Тип корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

2П771А STP40N10 100 0,045 40 ±20 150 2,0÷4,0 
КТ-28-2 

-60÷100°С 

2П771А91 STP40N10 100 0,045 40 ±20 150 2,0÷4,0 
КТ-90 

-60÷100°С 
2П771А-5  
2П771А-6 STP40N10 100 0,045 40 ±20 150 2,0÷4,0 

б/к 
-60÷100°С 

2П7145А/ИМ  
2П7145Б/ИМ  IRFP250 200 0,085 

0,1 
30 
26 ±20 150 2,0÷4,0 

КТ-9 
-60÷125°С 

2П7145А1/ИМ 
2П7145Б1/ИМ IRFP250 200 0,085 

0,1 
30 
26 ±20 150 2,0÷4,0 

КТ-97С 
-60÷125°С 

2П7145А-5/ИМ  IRFP250 200 0,085 30 ±20 150 2,0÷4,0 б/к 

2П7172А  100 0,05 30 ±20 125 2,0÷4,5 
КТ-97В 

-60÷125°С 

2П7233А* 
2П7233А-5*  60 0,03 40 ±10 150 1,0÷2,0 

КТ-97В 
б/к 

-60÷125°С 
* в разработке 
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• Мощные p-канальные полевые транзисторы 
 

Обозначение Uси max 
В 

Rси 
Oм 

Ic max 
A 

Uзи max 
В 

P max 
Вт 

Uзи пор 
В 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

2П7209А -100 0,2 -19 ±20 150 -2,0÷(-4,0) 
КТ-97В 

-60÷125°С 

2П7234А* 
2П7234А-5* -100 0,22 -17 ±20 150 -2,0÷(-4,0) 

КТ-97В 
б/к 

-60÷125°С 
* в разработке 

 
• Маломощные n-канальные полевые транзисторы 
 

Обозначение Uси max 
В 

Rси 
Oм 

Ic max 
A 

Uзи max 
В 

P max 
Вт 

Uзи пор 
В 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

2П524А9  
2П524А-5 50 1,0 1,4 ±10 1,0 1,0÷2,0 

КТ-99-1 
б/к 

-60÷125°С 

2П525А9*  
2П525А-5* 100 1,4 1,14 ±10 3,0 1,5÷2,5 

КТ-99-1 
б/к 

-60÷125°С 
* в разработке 

 
• Диоды Шоттки 
 

Обозначение 
Максим. 
прямой 

средний ток 

Максим. 
импульсный 

ток 

Максим. 
обратное на-
пряжение 

Постоянное прямое 
напряжение диода 

Постоянный 
обратный 
ток диода 

Тип  
корпуса 
Диапазон 
раб. темпер. 

 Iпр. макс , А Iимп. макс, А Uобр. макс., В Uпр., В Iпр., А I обр., мА  

2ДШ2121АС/ИМ 
2ДШ2121А-5/ИМ 2x5,0 50 100 0,8 5,0 0,2 

КТ-9 
б/к 

-60÷125°С 

 
• Импульсные диодные матрицы 
 

Обозначение Uобр max 
В 

Iпр max 
мА 

Uпр 
В 

Iобр 
мкА 

Q (пКл) 
[tвос  (нс)] 

Схема 
соединения 

Кол-во 
элементов

Тип корпу-
са 

Диапазон 
раб. темпер. 

2ДС627А 50 200 0,85÷1,15 2,0 [40] Изолирован. 
диоды 8 401.16-3 

-60÷125°С 

2ДС628А 50 300 0,95÷1,25 5,0 [50] Общий катод + 
общий анод 16 402.12-2 

-60÷125°С 
2Д907Б-1 
2Д907Г-1 40 50 1,0 5,0 500 Общий катод 2 

4 б/к 

2Д908А 
2Д908А1 50 200 1,2 5,0 [30] Общий катод 8 

4112.12-1 
Н04.16-2В 
-60÷125°С 

2Д917А 
2Д917А1 50 200 0,87÷1,17 5,0 [50] Общий анод 8 

4112.12-1 
Н04.16-2В 
-60÷125°С 

2Д918Б-1 
2Д918Г-1 40 50 1,0 5,0 850 Общий анод 2 

4 б/к 
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• Микросхемы стандартной логики 
 
ТТЛ  Серия 133 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Диапазон 
раб. темпер. Тип корпуса 

133ЛА1 SN5420 Два логических элемента “4И-НЕ” 
133ЛА2 SN5430 Логический элемент “8И-НЕ” 
133ЛА3 SN5400 Четыре логических элемента “2И-НЕ” 
133ЛА4 SN5410 Три логических элемента “3И-НЕ” 

133ЛА6 SN5440 Два логических элемента “4И-НЕ” с большим коэффициен-
том разветвления по выходу 

133ЛА7 SN5422 Два логических элемента “4И-НЕ” с открытым коллектор-
ным выходом и повышенной нагрузочной способностью 

133ЛА8 SN5401 Четыре логических элемента “2И-НЕ” с открытым коллек-
торным выходом 

133ЛА15 SN5400 Элемент сопряжения МОП ЗУ-ТТЛ 
(Четыре логических элемента  “2И-НЕ”) 

133ЛД1 SN5460 Два четырехвходовых логических расширителя по “ИЛИ” 
133ЛД3  Восьмивходовый расширитель по “ИЛИ” 

133ЛР1 SN5450 Два логических элемента “2-2И-2ИЛИ-НЕ”, 
один расширяемый по “ИЛИ” 

133ЛР3 SN5453 Логический элемент “2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ” с возможность-
юрасширения по “ИЛИ” 

133ЛР4 SN5455 Логический элемент “4-4И-2ИЛИ-НЕ” с возможностью  
расширения по “ИЛИ” 

-60÷125°С 401.14-4 
401.14-5 

 
ТТЛ  Серия 136 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Диапазон 
раб. темпер. Тип корпуса 

136ЛА1 SN54L20 Два логических элемента “4И-НЕ” 
136ЛА2 SN54L30 Логический элемент “8И-НЕ” 
136ЛА3 SN54L40 Четыре логических элемента “2И-НЕ” 
136ЛА4 SN54L10 Три логических элемента “3И-НЕ” 
136ЛН1  Шесть логических элементов “НЕ” 
136ЛР1 SN54L50 Два логических элемента “2-2И-2ИЛИ-НЕ” 
136ЛР3 SN54L53 Логический элемент “2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ” 
136ЛР4 SN54L55 Логический элемент “4-4И-2ИЛИ-НЕ” 
136ТВ1 SN54L72 J-K триггер 
136ТМ2 SN54L74 Два D-триггера 
136ТР1  R-S триггер 

-60÷125°С 401.14-4 
401.14-5 

 
КМОП  Серия 1564 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Диапазон 
раб. темпер. Тип корпуса 

1564ИВ3 54HC147 Шифратор приоритетов 10-4 402.16-32.01 
1564ИП5 54HC280 9-разрядная схема контроля четности 401.14-5М 
1564ИП7 54HC243 Четырехшинный передатчик 402.16-32.01 
1564ИР8 54HC164 8-разрядный последовательный сдвиговый регистр 402.16-32.01 
1564ЛА2 54HC30 Логический элемент “8И-НЕ” 401.14-5М 
1564ЛН1 54HC04 6 логических элементов “НЕ” 401.14-5М 
1564ЛР11 54HC51 2 логических злемента “2И-ИЛИ-НЕ” 401.14-5М 
1564ТЛ2 54HC14 6 триггеров Шмитта-инверторов 401.14-5М 
1564ТМ5 54HC77 4  D-триггера 

-60÷125°С 

401.14-5М 
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• 16-разрядный КМОП микропроцессорный комплект 
 

Серия Н588, Серия 588 
 

Тип корпуса 
Диапазон рабочих температур: -60÷125°С Обозначение Функциональное  назначение 

Н588 588 
BA1,A,Б 8-разрядный магистральный приемо-передатчик Н09.28-1В 4119.28-3.01 
ВА3 Усилитель-ограничитель  402.16-21 
BГ1,A,B Системный контроллер H14.42-1B 429.42-5 
BГ2 Контроллер ЗУ H09.18-1B 427.18-1 
BГ3 Код контроллера последовательного интерфейса H14.42-2B 429.42-5 
ВГ4 Контроллер аналого-цифрового преобразователя H16.48-1B 4134.48-2 
ВГ5 Контроллер цифро-аналогового преобразователя H16.48-1B 4134.48-2 
ВГ6,ВГ7 Контроллер оконечного устройства H16.48-1B 4134.48-2 
ВИ1 Схема таймера H14.42-1B 429.42-5 
ВН1 Схема управления прерыванием H14.42-1B 4119.28-3.01 
ВР2,А,В Арифметический умножитель  16 х 16 H14.42-1B 4118.24-1 
ВС2А-В Арифметическое устройство микропроцессора H14.42-1B 429.42-5 
ВТ1 Селектор адреса H14.42-1B 429.42-5 
ВТ2 Схема управления памятью H16.48-1B 4134.48-2 

ВУ2А-В Устройство микропрограммного управления 
микропроцессором H14.42-1B 429.42-5 

ИР1 Многофункциональный буферный регистр H09.28-1B 4119.28-1.01 
ИР2 12-разрядный адресный регистр  4119.28-1.01 

 
Серия 1824 

 

Обозначение Функциональное назначение Диапазон 
раб. темпер. Тип корпуса 

1824ВР21 Арифметический умножитель 16 × 16 -60÷125°С 4131.24-3 
1824ВУ21 Устройство микропрограммного управления микропроцессора -60÷125°С 429.42-5 
1824ВС21 Арифметическое устройство микропроцессора -60÷125°С 429.42-5 

 
Серия 1842 

 

Обозначение Функциональное назначение Диапазон 
раб. темпер. Тип корпуса 

1842ВГ1 Кодек последовательного интерфейса -60÷85°С 429.42-5 
1842ВГ2 Контроллер ЗУ оконечного устройства                     -60÷85°С 4134.48-2 

 
• Таймеры 
 

Обозначение Функциональное назначение Диапазон 
раб. темпер. Тип корпуса 

512ПС5 Временное устройство с переменным коэффициентом деления -60÷85°С 401.14-5М 
512ПС6 Временное устройство с переменным коэффициентом деления -60÷85°С 401.14-5М 
512ПС8 Временное устройство с коррекцией -60÷85°С 402.16-23 
512ПС10 Временное устройство с переменным коэффициентом деления -60÷100°С 402.16-23 
512ПС11 Преобразователь “Частота-код” -60÷125°С 429.42-5 
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• КМОП ОЗУ статического типа 
 

Обозначение 
Органи-
зация, 
бит 

Время выборки 
адреса 

tА(А), нс 

Динамический ток 
потребления, 

Icco, мА 

Ток потребления 
в режиме хранения, 

Iccs, мА 

Диапазон 
раб. темпер. Тип корпуса 

1617РУ13A 
1617РУ13Б 1024 х 4 140 

180 55 0,001 -60÷85°С 427.18-1.02 

1617РУ14А 
1617РУ14Б 4096 х 1 140 

180 55 0,001 -60÷85°С 427.18-1.02 

537РУ3A 
537РУ3Б 4096 х 1 230 

150 20 0,001 -60÷85°С 427.18-2.03 

537РУ13 
Н537РУ13 1024 х 4 160 60 0,01 

0,05 -60÷85°С 
427.18-2.03 
Н09.18-1В 

537РУ14A 
537РУ14Б 
H537РУ14A 
H537РУ14Б 

4096 х 1 

80 
130 
80 
130 

35 0,005 -60÷85°С 

427.18-2.03 
427.18-2.03 
H09.18-1B 
H09.18-1B 

 
• Однократно программируемые ПЗУ 
 

Обозначе-
ние Прототип Организация, 

бит 

Время вы-
борки адреса 

tА(А), нс 

Ток  
потребления 

Icc, мА 

Ток потребления 
в режиме хранения 

Iccs, мА 

Диапазон 
раб. темпер. 

Тип 
корпуса 

M1623PT1A 
M1623PT1Б 
Б1623РТ1-4 

HM6616 2048 х 8 100 
140 

 
 

0,04 -60÷85°С 210Б.24-1 
210Б.24-1 

б/к 
1623PT2A 
1623PT2Б 

HM6664 8192 х 8 100 
140 

50 0,04 -60÷85°С 4119.28-6 

 
• Источники опорного напряжения 
 

Обозначение Прототип Функциональ-
ное назначение Краткая характеристика  

Диапазон 
раб. тем-
пер. 

Тип  
корпуса 

142ЕР1УИМ 
142ЕР1ТИМ 
142ЕР1Н4ИМ 

TL431 Регулируемый 
стабилитрон 

Минимальное напряжение стабилизации:  
UКmin = 2,47 ÷ 2,52В 
Максимальное  напряжение катод-анод:  
UKAmax = 36В,  Ток катода:   IK = 1,0 ÷ 100мА 

-60÷125°С 
Н02.8-2В 
4601.3-1 

б/к 

142ЕР2УИМ 
142ЕР2Н4ИМ TL432 Регулируемый 

стабилитрон 

Минимальное напряжение стабилизации:  
UКmin = 1,228 ÷ 1,252В 
Максимальное  напряжение катод-анод:  
UKAmax = 16В,  Ток катода:   IK = 1,0 ÷ 100мА 

-60÷125°С Н02.8-2В 
б/к 
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• Интегральные стабилизаторы напряжения 
 

Обозначение Прототип Функциональное назначение Краткая характеристика  Тип  
корпуса 

1244ЕНХХТ MC78ХХ 
Серия стабилизаторов напряжения по-
ложительной полярности с расширен-
ным диапазоном температур 

Uвых = 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 12; 15; 
18; 24В; Io=1,5 А 
Т = - 60 ÷125°С 

4116.4-3 

1252ЕР1Т LМ117 Регулируемый стабилизатор напряжения 
с расширенным диапазоном температур 

Uвых = 1,2÷37В; Io=1,5 А                 
Т = - 60 ÷125°С 4116.4-3 

1253ЕИХХТ MC79ХХ 
Серия стабилизаторов напряжения отри-
цательной полярности с расширенным 
диапазоном температур 

Uвых = 5,0;  6,0;  8,0;  12;  15;  18;  
24В; Io= 1,5 А 
Т = - 60 ÷125°С 

4116.4-3 

1264ЕP1ПИМ 
1264ЕP1П1ИМ 
1264ЕР1Н4ИМ 

LT1083 
Регулируемый стабилизатор напряжения 
положительной полярности с низким 
остаточным напряжением 

Io= 7,0 А; Uds ≥1,7В 
Uref = 1,25В  
Т = - 60 ÷ 125°С 

КТ-9 
КТ-97В 
б/к 

1264ЕНХХПИМ 
1264ЕНХХП1ИМ 
1264ЕНХХН4ИМ 

LT1083 

Серия стабилизаторов напряжения по-
ложительной полярности с фиксирован-
ным выходным напряжением и низким 
остаточным напряжением 

Uвых = 2,5;  2,85;  3,3;  5,0;  9,0; 
12В; Io= 7,0 А; Uds ≥1,7В 
Т = - 60 ÷ 125°С 

КТ-9 
КТ-97В 
б/к 

 
• ШИМ-контроллеры 
 

Обозначение Прототип Функциональ-
ное назначение Краткая характеристика  

Диапазон 
раб. тем-
пер. 

Тип  
корпуса 

1114ЕУ7УИМ 
1114ЕУ7Н4ИМ VC3842 

Напряжение включения: UВКЛ = 14,8 ÷ 17,2В; 
Максимальный рабочий цикл:  
tц max = 90 ÷ 100%; 
Напряжение питания: UПИТ = 11,2 ÷ 25В 

-60÷125°С Н02.8-2В 
б/к 

1114ЕУ8УИМ 
1114ЕУ8Н4ИМ VC3843 

Напряжение включения: UВКЛ = 7,6 ÷ 9,2В; 
Максимальный рабочий цикл:  
tц max = 90 ÷ 100%; 
Напряжение питания: UПИТ ≥ 8,4В 

-60÷125°С Н02.8-2В 
б/к 

1114ЕУ9УИМ 
1114ЕУ9Н4ИМ VC3844 

Напряжение включения: UВКЛ = 11,2 ÷ 25В; 
Максимальный рабочий цикл:  
tц max = 45 ÷ 50%; 
Напряжение питания: UПИТ = 14,2 ÷ 25В 

-60÷125°С Н02.8-2В 
б/к 

1114ЕУ10УИМ 
1114ЕУ10Н4ИМ VC3845 

ШИМ-
контроллеры 
импульсных 
источников  
питания 

Напряжение включения: UВКЛ = 7,6 ÷ 9,2В; 
Максимальный рабочий цикл:  
tц max = 45 ÷ 50%; 
Напряжение питания: UПИТ ≥ 8,4В 

-60÷125°С Н02.8-2В 
б/к 
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1. ПЛАСТИНЫ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ  

Пластины монокристаллического кремния изготавливают по  
ТУ РБ 200181967.026-2002, ТУ РБ 200181967.151-2010 или согласованным с 
Заказчиком спецификациям из слитков монокристаллического кремния по  
ТУ 48-4-295, ГОСТ 19658 или согласованным с Заказчиком спецификациям 
конкретной марки и группы  

Пластины монокристаллического кремния могут использоваться в качестве 
рабочих и тестовых (контрольных) пластин. Тестовые пластины могут 
изготавливаться из кремния монокристаллического или путем реставрации 
пластин, которые являются несоответствующей продукцией кристального 
производства 

Краткие характеристики слитков кремния монокристаллического 
Легирующие элементы  Фосфор, бор, мышьяк, 

сурьма 
Тип проводимости п,  р 
Ориентация слитков  (111), (100), (110) 
Удельное сопротивление, Ом см 0,003 – 80 
Радиальный градиент удельного электрического 
сопротивления %  
Концентрация атомов междоузельного 
кислорода, см-3 
Радиальный градиент концентрации атомов 
междоузельного кислорода, % 
Концентрация атомов замещения углерода, см-3 

Определяется ТУ 48-4-295, 
ГОСТ 19658 или 
согласованными с 
Заказчиком спецификациями

Примечания: 
1 ТУ РБ 200181967.026-2002 – распространяются на рабочие и контрольные 

пластины монокристаллического кремния диаметром 76, 100, 150 мм.  
2 ТУ РБ 200181967.151-2010 – распространяются на пластины диаметром 

100, 150, 200 мм для изделий с проектными нормами 1,2; 0,8; 0,5; 0,35 мкм . 
3 Пластины монокристаллического кремния имеют закругленный край 

(фаску), ориентированную базовую метку (лунку или срез), маркировку в виде 
лазерных маркировочных надписей или дополнительного (маркировочного) среза. 
Рабочая сторона пластин монокристаллического кремния полирована 
суспензиями диоксида кремния.  

4 Пример записи при заказе, термины и определения, методы контроля 
приведены в соответствующих технических условиях. 

5 По согласованию изготовителя и Заказчика  отдельные параметры пластин 
монокристаллического кремния, методы контроля, не ухудшающие качества 
изделия, могут быть изменены, что оговаривается в договоре или протоколе на 
поставку. 
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Основные технические характеристики: 
 

Технические условия на пластины монокристаллического кремния, спецификации 
Рабочие пластины 

ТУ РБ 200181967.026-2002 ТУ BY 100386629.151-2010 

 
 

Технические 
характеристики 

СП1 СП2 СП3 СП4 СП6 СП7 СТ1 СТ2 СТ3 СТ4 СТ5 

Диаметр, мм 76 100 100 100 150 150 100 150 150 200 200 

Ориентация поверхности 
пластины, предельное 
отклонение, град. 

0±0,5     4±0,5 0±0,5 

Толщина, мкм 380±20 460±20 460±20 460±20   460±20   725±20 725±20 

Клин (TTV), мкм, не более 20 20 15 15   7   5 3 

Общее отклонение от 
плоскостности (TIR), мкм, 
не более 

- - 9 9   -   - - 

Отклонение от 
плоскостности на 
локальном участке, мкм , 
не более 

- - - STIR - 
3,8   STIR - 3,8   SFQR - 0,5SFQR - 0,35 

Прогиб, мкм, не более 30 40 40 40   40   40 40 

Характер поверхности 
нерабочей стороны 

шлифовано-травленная 
или полированная 
алмазными пастами 

шлифовано-травленная 
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Основные технические характеристики пластин : 
 

 

Технические условия на пластины монокристаллического кремния, спецификации 
Контрольные пластины 

ТУ РБ 200181967.026-2002 ТУ BY 100386629.151-2010 
Технические 

характеристики 

СП10 СП10R СТ10Т СТ10М  СТ10R  

Диаметр, мм 76 100 150 100 150  200 200  200  

Ориентация поверхности 
пластины, предельное 
отклонение, град. 

0±2,0 
4±2,0 

  

Толщина, мкм 340; 380 440; 460; 
500; 525 

655; 
675; 695    725 725  600; 

660; 690  

Предельное отклонение 
толщины, мкм ±30 ±40 ±50    ±30 ±30  ±30  

Клин (TTV), мкм, не более 40 40 50    10 25  25  

Отклонение от 
плоскостности на 
локальном участке, мкм , 
не более 

- - -    
SFQR – 

0,5 -  -  

Прогиб, мкм, не более 50 60 100    50 100  65  

Характер поверхности 
нерабочей стороны 

шлифовано-травленная 
полированная 

резано-травленая 
шлифовано-травленная 
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• Облучатель бактерицидный 
Наименование 

изделия Функциональное назначение 

ОБН-150К 

Облучатель бактерицидный настенный. 
Предназначен для дезинфекции воздуха и поверхности помещений больниц, клиник, лечебно-
профилактических, производственных и общественных учреждений, является эффективным средством 
профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным путем (грипп, ангина и др.).  

ОБН-300К 

Облучатель бактерицидный потолочный 
Предназначен для дезинфекции воздуха и поверхности помещений больниц, клиник, лечебно-
профилактических, производственных и общественных учреждений, является эффективным средством 
профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным путем (грипп, ангина и др.).  

ОБН-450К 

Облучатель бактерицидный передвижной 
Предназначен для дезинфекции воздуха и поверхности помещений больниц, клиник, лечебно-
профилактических, производственных и общественных учреждений, является эффективным средством 
профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным путем (грипп, ангина и др.).  

• Измеритель артериального давления – ИАД-05 FORA 
Наименование 

изделия Функциональное назначение 

Измеритель 
артериального 

давления – ИАД-
05 FORA 

Предназначен для измерения артериального давления и частоты пульса.  
Рабочая температура/влажность: 10-400С / менее 85%,  
вес и размер (без манжеты): 500 г (с батареями) / 147х105х80 мм, 
источник питания:  элементы питания (4 шт./АА/ 1,5 V) или сетевой адаптер DC+6V / 1A 

• Часы настенные электронно-механические кварцевые 
Наименование 

изделия О б о з н а ч е н и е  Т У  Функциональное назначение Тип цифирблата 

Камертон  
ЧНК-01 ГОСТ  2 7 7 5 2 - 8 8 ,  к л а с с  В 

Плавный ход, корпус пластиковый, круглый,  Д 
300мм со стеклом (цвет накладки по 
согласованию с Заказчиком) 

пластм. 

• Часы настольные электронные 
Наименование 

изделия О б о з н а ч е н и е  Т У  Функциональное назначение Тип цифирблата 

ЧЭН-02 ТУРБ  100024593.026-2002 Часы настольные, электронные со звуковым и 
световым сигналом пластм. 

• Часы-секундомер 
Наименование 

изделия О б о з н а ч е н и е  Т У  Функциональное назначение Тип цифирблата 

ЧСЭ-01 ТУ  РБ  200181967.024-2000 Индикация времени, секундомер с фиксацией 
десяти промежуточных значений. 

пластм., 
карманные 

ЧСЭ-02 ТУ  РБ  200181967.024-2000 Индикация времени, секундомер с фиксацией 
десяти промежуточных значений. 

пластм., 
карманные 

• Шагомеры электронные 
Наименование 

изделия О б о з н а ч е н и е  Т У  Функциональное назначение Тип цифирблата 

ШЭЭ-01 ТУРБ  200181967.027-2004 Индикация времени, будильник, счет шагов, 
расстояние в километрах, счет калорий, память пластм. 
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• Часы термометры 
Наименование 

изделия О б о з н а ч е н и е  Т У  Функциональное назначение Тип цифирблата 

ЧТЭ-02 ТУРБ  200181967.024-2000 Индикация времени, будильник, измерение 
комнатной температуры, подсветка, ЦНХ. 

пластм., 
настольн. 

ЧЭ-15 ТУРБ  100024593.026-2002 

Индикация времени, день недели, число,  месяц, 
год, будильник: 2 мелодии и однотональный 
сигнал, ежечасный сигнал, световой сигнал, 
секундомер, таймер, подсветка, ЦНХ. 

пластм., 
настольн. 

• Часы электронные со светодиодной индикацией 
Наименование 

изделия О б о з н а ч е н и е  Т У  Функциональное назначение Тип цифирблата 

ЧЭС-02 ТУ  BY 200181967.028-2006 Часы, минуты, секунды, 4 уровня яркости 
свечения индикации 

плита ДВП 
ламинированная 

• Светильник светодиодный 

 
 

Наименование 
изделия О б о з н а ч е н и е  Т У Функциональное назначение Тип цифирблата 

«Спектр-01» 
ДПО 01-3-001 ТУ BY 100386629.158-2011  

Светильник 3-х цветный. Рекомендуется для 
эксплуатации в лабораторных условиях с целью 
основной или дополнительной стимуляции 
роста и развития растений. Количественное 
соотношение светодиодов с цветом свечения 
синий, зеленый, красный – 2:1:6. 

металл., 
настенный, 
потолочный 

«Спектр-02» 
ДПО 01-3-002 ТУ BY 100386629.158-2011  

Светильник 2-х цветный. Рекомендуется для 
эксплуатации в лабораторных условиях с целью 
основной или дополнительной стимуляции 
роста и развития растений. Количественное 
соотношение светодиодов с цветом свечения 
синий, красный – 3:7. 

металл., 
настенный, 
потолочный 

«Икар-03» 
ДПО03-12-001 ТУ BY 100386629.158-2011 Рекомендуется для жилых помещений 

Габаритные размеры 312х70х83 мм 

металл., 
настенный, 
потолочный 
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• 8 – 28- выводные пластмассовые SO (D/DW) корпуса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во 
выводов, N 8 14 16 16 18 20 24 28 32 

Обозначение 
корпуса по 
ГОСТ 17467-

88 

4303Ю.8-А 4306.14-А 4307.16-А 4311Ю.16-А - 4321.20-В 4322.24-А 4323.28-А - 

JEDEC 
Аналог MS-012AA MS-012AB MS-012AC MS-013AA MS-013AB MS-013AC MS-013AD MS-013AE МО-119АС

Суффикс D D D DW DW DW DW DW DW 
min 1,35 1,35 1,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 A max 1,75 1,75 1,75 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 
min 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 A1 
max 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
min 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,35 B max 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
min 0,19 0,19 0,19 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,18 C max 0,25 0,25 0,25 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
min 4,80 8,55 9,80 10,10 11,35 12,60 15,20 17,70 20,62 D max 5,00 8,75 10,00 10,50 11,75 13,00 15,60 18,10 20,93 
min 3,80 3,80 3,80 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 E max 4,00 4,00 4,00 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 

e nom 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 
e1 nom 5,72 5,72 5,72 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 

min 5,80 5,80 5,80 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,30 H max 6,20 6,20 6,20 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 
min 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,45 h max 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
min 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,53 L max 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,0 
min 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° α max 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 

E H e

D

 e

B

N

A1

A

L

h 45x 0

C

N/21  2  3
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• 8 – 64- выводные пластмассовые DIP (N/NS) корпуса 

D E 

E1

e  2

N/2 

N 

1 2 3

e B2
B

A

L

A  1

A2

C
 

Обозначен. 
по ГОСТ 
 17467-88 

2101. 
8-А 

2102Ю. 
14-В 

2103Ю. 
16-D 

2104. 
18-А 

2140.
20-В 

2108Ю.
22-А 

2142.
24-А 

2121.
28-С 

2123.
40-С 

2171Ю. 
42-А 

2151Ю. 
52-А 

2151Ю.
56-А 

Кол-во 
выводов, N 8 14 16 18 20 22 24 28 40 42 52 56 

JEDEC 
Аналог 

MS-
001BA 

MS-
001AA 

MS-
001BB 

MS-
001AC 

MS-
001AD

MS-
010AA

MS-
001AF

MS-
011AB

MS-
011AC

MS- 
020AB 

MS- 
020AD 

MS- 
020AE 

Суффикс N N N N N N N N N NS NS NS 
A max 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 6,35 6,35 5,08 5,08 5,08 
A1 min 0,51 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,51 0,51 0,51 

A2 min 2,05 2,92 2,92 2,92 2,92 3,18 2,92 3,18 3,18 3,05 3,05 3,05 

 max 5,00 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,57 4,57 4,57 
B min 0,41 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38 
 max 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 
B2 min 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 0,77 0,77 0,89 0,89 0,89 

 max 1,80 1,78 1,78 1,78 1,78 1,65 1,78 1,78 1,78 1,14 1,14 1,14 
C min 0,33 0,20 0,20 0,20 0,20 0,23 0,20 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23 
 max 0,34 0,36 0,36 0,36 0,36 0,38 0,36 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
D min 9,32 18,67 18,67 22,35 24,89 27,05 31,24 35,10 50,30 36,58 45,72 45,72 
 max 10,16 19,69 19,69 23,37 26,92 28,45 32,51 39,70 53,20 37,08 46,23 46,23 
E min 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 9,91 7,62 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 
 max 8,50 8,26 8,26 8,26 8,26 10,80 8,26 15,87 15,87 16,00 16,00 16,00 
E1 min 6,02 6,1 6,1 6,1 6,1 8,38 6,1 12,32 12,32 12,70 12,70 12,70 

 max 6,60 7,11 7,11 7,11 7,11 9,91 7,11 14,73 14,73 14,48 14,48 14,48 
e nom 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 1,778 1,778 1,778 
e2 nom 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 10,16 7,62 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24 

L min 3,26 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,54 2,54 2,54 
 max 3,74 3,81 3,81 3,81 3,81 4,06 3,81 5,08 5,08 3,56 3,56 3,56 
α min 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 
 max 10° 10° 10° 10° 10° 15° 10° 10° 10° 10° 10° 15° 
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• 24-, 28- выв. пластмассовые DIP корпуса, Метрическая версия 
 
 
 

Кол-во 
Выводов 24 28 

Размеры, мм 
 min max min max 

A  5,5  5,0 
A1 0,51  0,51  

b 0,41 0,55 0,41 0,55
b1  1,5  1,5 

C 0,24 0,34 0,24 0,34
D 30,5 31,5 34,0 35,0 
D1  15,85  15,85

E 13,3 14,0 13,3 14,0 
e 2,5 2,5 
e1 27,5 32,5 

e2 15,0 15,0 

L 3,26 3,74 3,26 3,74
Z 0,75 2,25 0,75 2,25
Q 5° 15° 5° 15° 

 
 
 

 
• 24-выв. металлокерамический DIP корпус 

 
 
 
 
 

Размеры мм 
 min max 

A  4,63 
A1 0,8 1,8 
b  1,5 
b1 0,41 0,55 
C 0,22 0,3 
D 28,9 29,5 
E 14,43 14,85 
e 2,5 
e1 27,5 
e2 15,0 
L 3,26 3,74 
Z  1,25 

 
 

 

 
  

D

A  1

b 

e 
e  1

b  1

Z 

A 

L 

E 

C 
e2

A  1

e 
e  1 Z 

A 

L 

b1

b

E

D

D  1

e  2
Q

C
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• 64- выв. корпус (MQFP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры мм 
 min max 

A  2,5 
A1 2,05  

B 0,36 0,5 
C 0,13 0,2 
D 13,85 14,15 
E 19,85 20,15 
e  1,0 
HD 18,9 19,5 

HE 24,9 25,5 

L 1,05 1,45 
L1 2,4 2,8 

Y  0,15 
Z  1,1 
Q 3° 7° 

 

 
• 28-выв. металлокерамический плоский корпус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры мм 
 min max 

A 2,75 3,46 
A1  0,7 

b 0,31 0,45 
C 0,13 0,2 
D 12,43 12,7 
E 18,09 18,3 
e 1,25 
e1 16,25 

L 6,0  
P 25,77 26,1 
P1 13,43 13,7 

Z  1,05 
 

 

P  1

b 

e 

e  1

A  1

L 

A  1 28 
Z 

E 

15 14 

1 

P

A

D
C

T 0.2 M
B

33 51

52 

D 

64 

1

E Z

19 

20

32

HE
C HD

A  1 A

QL 

L1
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• TO-220AB/3 

 
 
• TO-3 Jumbo 
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• 4302Ю.4-А (P-SOT223-4-1, P-SOT223-4-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 4157.20-A 
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• 1501.5-3 (P-TO-220-5-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1501.5-4 (P-TO-220-5-12, TO-220AB/5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 0.11
2.

8
0.

07

6.
6 

m
ax

3.6+0.015

9.
2 

0.
15

5 pins 0,9-0,1 

4 1.7=6.8 

1

1.7

4.8 max

1.3 

15
.7

5 

17
.8

5

 45  2

10.4 max

2.
1

5

3.4
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0.25

M

M

1 -
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5
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0.

26
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10
5

R
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3
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05

2.6 0.1

0.43 0.05

4.5 4,0
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2.
8

0.
2

4.4

9.
25

10
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0.25 M

17
0.

 3
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5
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2
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• 1501Ю.5-А (P-TO-263-5-1) 
 

 
 
 
• TS 59M (SIP 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2

2.5 10=4 x

3 4 5

R 25 0. M

18.4 maxКлюч 3.7 max
10

m
ax

0.8

0.4 -0.1

3.
75

0.
25

±

0.
5 

m
ax

5 выводов 0.54 0.1

2.5  0.1
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• 1505Ю.7-А (TO-220 AB/7) 
9.9 0.11

2.
8

0.
07

6.
6 

m
ax

3.6+0.015

9.
2 

0.
15

22
.6

2

0,
7 

m
ax

7 выводов 0,7 0,1

6 127=7.62 

1

1.27

4.5 1 

1.3 

2.65 0.1 5.08

0.55 0.14 

14
.9

 

17
.0

 

25
.7

 0
.3

0.002

45
2

 
 
 
• 1505Ю.7-В (P-TO-220-7-180) 
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• 1505Ю.7-С (P-TO-220-7-230) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 4112.8-1.01 

 

2.
8

0.
2

4.4

9.
2

9.9

7x

0.25 M

17
.5

0.
 3

15
.6
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•4116.8-3 

 
• 1504Ю.9-А (SIL-9P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.8 0.026

24-0.21

2.54
0.25 M

0.65 0.05

1 9

3.2 0.15

12
-0

.1
8

0.4 0.05

2 0.06

4.4 0.15

16
.8

 
0.

13
5

Ключ

1,
2 1,
25

12
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20
0,

3

3,
35

31
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• 1504Ю.9-В (DBS-9P) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1506Ю.9-А (SIL-9MPF) 
 

21.8-0.21 

15 0.09

8.
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15
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3 
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5
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1 max
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• 1506Ю.9-В (DBS-9MPF) 

 

• 1509.9-A (SOT523-1) 
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• 1504Ю.13-A (SIL-13P) 

 
ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ  

 A A2 bp c D(1) d Dh E(1) e e 1 e 2 Eh j L L3 m Q v w x Z(1) 
Макс 17,0 4,6 0,75 0,48 24,0 20,0 12,2 3,4 12,4 2,4 2,1 2,00 
Мин 15,5 4,2 0,60 0,38 23,6 19,6 10 11,8 3,4 1,7 5,08 6 3,1 11,0 1,6 4,3 1,8 0,8 0,25 0,03 1,45 

 
• 1508Ю.15-В (SIL-15P) 
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• 401.14-5 

 
• 402.16-32/402.16-21 

Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры min max 
A  2,70 
A1 0,90 1,30 
B 0,36 0,50 
C 0,13 0,20 
D 11,35 11,65 
E 9,17 9,33 
e – 1,25 

HE – 20,50 
 

К лю ч
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• 427.18-1.03/427.18-2.03 
12

0,
22

3,
2

1,
25

0,
46

10

12
,5

Зона ключа

10 9

18 1

26,4
 

 
• 2140.20-4 
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• 4153.20-6 
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• 4118.24-1 
 

 
• 405.24-2 

12

0,
23

2,
8

1,
25

0,
47

8,
75

19
,5

Ключ

13 12

24 1

34
 

 
 

1,
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5

15
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13 12
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2
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• 2121.28-6 

 
• 4119.28-6 

Hd

b

28

D Ключ

T/
2 

0,
06

3
м

15

с

е

14

E

A

1

 

 min max 
D 12,43 12,7 
Hd 25,77 26,1 
b 0,31 0,45 
е 1,25  
с 0,13 0,2 
E 18,09 18,3 
А 2,71 3,46 
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• 4119.28-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 4149.36-1 
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• 4183.28-2 

в ы в о д о в  0 , 4 5 - 0 , 1 4
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• 4226.108-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 5221.6-1 
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• 4234.156-1 
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• 4601.3-1 
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• 2123.40-6 

e B

1

Ключ

40

20

E

21

Установочная
    плоскость

A1

K

C

A

D

E1

L

b

 
• 429.42-1 

16,74 0,
2

3,
2

33
,7

4

1,25 0,5
16,25

18,25

Зона ключа

22

21

42

1

 
 

мм Размеры min max 
A 3,50 4,60 
A1 1,10 1,50 
B 0,47 0,57 
b - 1,50 
C 0,22 0,32 
E 48,50 49,70 
D 14,55 14,85 
E1 - 15,00 
e - 2,50 
L 3,40 3,90 
Металлокерамический 

Материал покрытия выводов - золото 
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•  H02.8-2B 
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• Н16.48-1В 

ключ

А C
A

B
3142

43

48
1

6

30
D

H
D

19

e

7 18e

E

EH

1
48

ключ

А

 
 
 
• Н18.64-3В 

 
 

мм Размеры min max 
A 2,10 2,90 
B 0,21 0,32 
C 0,13 0,20 
D 13,99 14,50 
E 13,99 14,50 
e - 1,00 

HD - 22,70 
HE - 22,70 

Металлокерамический 
Материал покрытия выводов - золото 
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• QFP-80 
 

 

Размеры, мм Обозна-
чение MIN MAX 

A 21,9 22,7 
B 19,8 20,2 
C 13,8 14,2 
D 17,2 18,0 
F 1,0 
G 0,8 
H 0,25 0.45±0,10
I 0,15 
J 0,8 (T.P.) 
K 1,6 2,0 
L 0,6 1,0 
M 0,15 
N 0,10 
P 2,7 
Q 0 0,2 
R 0o 10o 
S - 3,0 

 
 

 
  
 

• QFP-100 

 

Размеры, мм Обозна-
чение MIN MAX 

A 23,0 23,4 
B 19,8 20,2 
C 13,0±0,2 14,2 
D 17,0 17,4 
F 0,8 
G 0,6 
H 0,20 0,40 
I 0,15 
J 0,65 (T.P.) 
K 1,4 1,8 
L 0,6 1,0 
M 0,05 0,25 
N 0,10 
P 2,7 
Q 0,125±0,075 0,125±0,075
R 0o 10o 
S - 3,0  
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•  SOT25 
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• КТ-26 (TO-92) 
 мм 

Размеры 
min max 

E 4.6 5.1 
b -  0.5 
D 4.6 5 
d 1.25 1.65 
A 3.5 3.8 
e 1.2573 1.2827 
L 13.4 13.6 

L1   2 
Q   0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DO-35 
 

мм Размеры min max 
D  1,9 
d  0,56 
L  4,4 
L1  3,8 
H  63,8 
l1  2,5 

l3 26,0 30,0 

 
1. l1  в этой зоне не контролируется. 
2. Существуют следующие типы корпусов: 

l3 ≥ 15 мм H ≤ 34.5 мм  и 

l3 ≥ 29.6 мм H = 62.78 ± 0.6 мм 

L1

L

I1 I1

H 

I  3 I  3

D d 

L
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• КД-3 

 
• MELF 
 

 
мм Размеры min max 

D 2,4 2,5 
d 2,3 2,4 
H 4,7  5,1 
L  0,4 

 
 
 

• SOD-80 (MiniMELF)  
 
 

мм Размеры min max 
D 1,6 1,7 
d  1,5 
H 3,3 3,7 
L  0,4 

 

L L 

H 

D d
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• Case 22A-01 

 
 
 
 

мм Размеры min max 
b  0,5 
D  4,95 
E  5,3 
L 12,5 14,5 
P  5,84 
P1 2,2 2,6 
j 0,94 1,12 
k 0,88 1,12 
α 40° 50° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• КТ-46А (SOT-23) 
 
 
 

мм Размеры min max 
A 0,75 0,95 
A1 0,84 1,1 
b 0,38 0,46 
C 0,5 0,65 
D 1,2 1,4 
D1 2,1 2,5 
E 2,8 3,0 
e 0,85 1,05 
L 0,4 0,6 
Q 0,09 0,15 

 

D 

E 

L 

b 

P1 P 

j 

k

D D1 

b 

e e 

E 
L Q 

C 

A 

A1
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• КТ-43 (TO-218) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• КТ-27 (TO-126) 
 

 
 
 
 

 
 
 

мм Размеры min max 
A 4,9 5,0 
b 1,0 1,2 
С 2,2 2,8 
D 14,8 15,2 
E 20,1 20,5 
E1 12,5 12,7 
e 5,4 5,6 
F 1,98 2,1 
L 14,0 15,0 
L1 1,5 1,9 
P 4,0 4,2 
Q 0,5 0,6 
q1 4,0 4,1 

мм Размеры min max 
A 2,5 2,8 
b - 0,88 
c 0,9 1,5 
D 7,4 7,8 
E 10,6 11,0 
e 2,2 2,4 
L 15,6 16,4 
L1 - 2,54 
P 3,05 3,20 
Q - 0,6 
q1 - 3.8 

P 

D 

q 1 

E 

E 1 

L 1 

e e 
b 

F 

A 

Q

L 

c 

L 

E 

D 

L 1

q 1

e 
b 

A 

Q 
c 

P 
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Q

• КТ-28-2 (TO-220AB) 
 
 

P 

D 

B 

q  1

E 

L  1

L 

b 
e e 

F 
A 

q 

c Q

 

 
 

Размеры, мм Обозна-
чение min max 

A 4,32 4,8 
B 5,9 6,8 
b 0,6 0,85 
c 2,3 2,5 
D 10,37 10,7 
E 15,2 15,9 
e 2,49 2,59 
F 1,1 1,3 
L 13,4 13,6 
L1 3,06 3,79 

P 3,6 3,73 
Q 0,56 0,7 
q 15,785 16,465 
q1 2,6 3,0 

 
 
 
 
 

• КТ-28-1 (TO-220AC) 
 
 
 

мм 
Размеры 

min max 
A 4,2 4,8 
B 5,9 6,8 
b 0,71 0,85 
c 0.46 0.6 
D 9.92 10,28 
E 15,365 15,635 
e 2,34 2,64 
F 1,1 1,2 
L 13.26 13.74 
L1 3,31 3,79 
P 3,61 3,73 
Q 2.3 2.5 
q 15,785 16,215 
q1 2,6 3 
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• КТ1-7 (TO-18) 
 

мм Размеры min max 
b  0,5 
D  4,95 
E  5,3 
L 12,5 14,5 
P  5,84 
P1 2,2 2,6 
j 0,94 1,12 
k 0,88 1,12 
α 40° 50° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• КТ1-12 (TO-72) 
 

мм Размеры min max 
b  0,5 
D  4,95 
E 5.0 5,3 
L 12,5 14,5 
P 5.59 5,84 
P1 2,2 2,6 
j 0,94 1,12 
k 0,88 1,12 
α 40° 45° 
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• КТ-89 (DPACK) 
 

мм Размеры min max 
A 5,99 6,21 
B 6,37 6,73 
C 2,23 2,37 
D 0,71 0,85 
E - 0,6 
F - 1,05 
G 4,58 
H 0,9 1,0 
J 0,46 0,61 
K 2,65 2,9 
L 2,24 2,34 
R 5,21 5,39 
S 0,7 1,0 
U 0,51 - 
V - 1,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• КТ-90 (D2PACK) 
 

мм Размеры min max 
A 8,49 8,71 
B 9,92 10,28 
C 4,25 4,55 
D 1,15 1,4 
E 1,1 1,3 
F 0,71 0,85 
G 4.99 5.17 
H 2,3 2,5 
J 0,46 0,6 
K 4,76 5,24 
L 2,54 
R - 7.0 
S 1,45 1,55 
U 2,3 2,7 
V - 1,4 
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• КТ-9 (TO-3) 
 

мм Размеры min max 
A - 39,15 
B - 26,5 
C 9.2 9.7 
D 0,98 1,05 
E 1,52 2.0 
G 10,8 11,2 
K 11 13 
L 16,7 17,1 
N 19,75 20,05 
U 29,9 30,1 
V 4,1 4,22 
Q 5,0 5,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• КТ-92 (IPACK) 
 
 

мм Размеры min max 
A 5,99 6,22 
B 6,37 6,73 
C 2,23 2,37 
D 0,71 0,85 
E 0,46 0,61 
F - 1,05 
G 4,58 
H 0,9 1,0 
J 0,46 0,61 
K 9,19 9,41 
L 2,24 2,34 
R 5,21 5,39 
S 2,0 2,6 
V 1,15 1,25 
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•  КТ-93-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• КД-17 
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• КТ-97В 
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Прототип изготавливаемый 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Прототип выпускаемый 
предприятиями СНГ Зарубежный аналог 

Аналого-цифровые преобразователи 
IL7107N КР572ПВ2(А/Б) ICL7107 
IL7106N КР572ПВ5,А ICL7106 

Компараторы 
IL393N►IL293N К1040СА1 LM393►LM293 
IL393N►IL293N К1464СА1(Р/БР/Т/БТ/Р1/Т1) LM393►LM293 
IL339N К1464СА2(БР/Т) LM339 
IL311ANM К521СА(3/301) LM311 
IL311ANM К554СА3(А/Б)/301 LM311 
IL339N КР1101СА2 LM339 
IL339N КР1401СА1/(А/Б) LM339 
IL393N►IL293N КР1401СА3/(А/Б) LM393►LM293 
IL339N УР1101СК(04/05) LM339 
IL393N►IL293N УР1101СК03 LM393►LM293 
IL311ANM УР1101СК05.14 LM311 

Операционные усилители 
IL4558N MIK4558 MC4558 
IZ4580 (кр.) MIK4580 NJM4580 
IL324N►IL224N UA.01УД01 LM324►LM224 
IL324N►IL224N К1401УД1 LM324►LM224 
IL358N►IL258N К1464УД1(Р/БР/Т/БТ) LM358►LM258 
IL324N►IL224N К1464УД2(Р/БР/Т) LM324►LM224 
IL358N►IL258N КР1040УД1/Б LM358►LM258 
IL358N►IL258N КР1053УД2 LM358►LM258 
IL324N►IL224N КР1401УД2(А/Б) LM324►LM224 
IL1776(CN/CAN) КР140УД(12/1201/1208) MC1776C►µA776/С 
IL9002(N/AN) КР140УД1701(А/Б) OP-07A►OP-07 
IL358N►IL258N КР1435УД1 LM358►LM258 
IL324N►IL224N КР1435УД2 LM324►LM224 
IL324N►IL224N КР544УД7 LM324►LM224 
IL358N►IL258N КР544УД8 LM358►LM258 
IL9006D КФ1407УД4 TAB1042 
IL358N►IL258N УР1101УД01 LM358►LM258 
IL9002(N/AN) УР1101УД07 OP-07A►OP-07 

Импульсные стабилизаторы напряжения 
IL1501-12►IL2596-12►К1291ЕК12П MIK2596-12 AP1501-12V►LM2596-12 
IL1501-33►IL2596-3.3►К1291ЕК3.3П MIK2596-3.3 AP1501-3,3V►LM2596-3.3 
IL1501-50►IL2596-5►К1291ЕК5П MIK2596-5 AP1501-5V►LM2596-5 
IL1501►IL2596-ADJ►К1291ЕФ1П MIK2596-ADJ AP1501-ADJ►LM2596-ADJ 
IL1501►IL2596-ADJ►К1291ЕФ1П К1156ЕК(1.2-37) AP1501-ADJ►LM2596-ADJ 
IL1501-12►IL2596-12►К1291ЕК12П К1156ЕК12 AP1501-12V►LM2596-12 
IL1501-33►IL2596-3.3►К1291ЕК3.3П К1156ЕК3.3 AP1501-3,3V►LM2596-3.3 
IL1501-50►IL2596-5►К1291ЕК5П К1156ЕК5 AP1501-5V►LM2596-5 
IL34063AN►IL33063AN  К1156ЕУ5В(Р/Т)(Р1/Т1) MC34063A►MC33063A 
IL2576-12 К1231ЕР12Н4 LM2576-12 
IL2576-15 К1231ЕР15Н4 LM2576-15 
IL2576-ADJ К1231ЕР1Н4 LM2576-ADJ 
IL2576-3.3 К1231ЕР3.3Н4 LM2576-3.3 
IL2576-5 К1231ЕР5Н4 LM2576-5 
IL2576-ADJ К1290ЕК(1.2-37) LM2576-ADJ 
IL2576-12 К1290ЕК12 LM2576-12 
IL2576-15 К1290ЕК15 LM2576-15 
IL2576-3.3 К1290ЕК3.3 LM2576-3.3 
IL2576-5 К1290ЕК5 LM2576-5 
К1301ПН(1/2)(Р/Т) КР1168EП1 ICL7660 
IL34063AN►IL33063AN КР1184ПН1 MC34063A►MC33063A 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ И 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
 

 
246 

Прототип изготавливаемый 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Прототип выпускаемый 
предприятиями СНГ Зарубежный аналог 

Регулируемые стабилитроны 
К142ЕР2ПИМ К1156ЕР(1/5)(П/Т) TL432 
К1242ЕР1(А÷Е)П/(А÷В)Т К1156ЕР5(П/Т) TL431 
К142ЕР2ПИМ К142ЕР(1/2)У TL432 
К1242ЕР1(А÷Е)П/(А÷В)Т КР1215ЕН1А TL431 
К1242ЕР1(А÷Е)П/(А÷В)Т КР142ЕН19(А/Б) TL431 

Регулируемые стабилизаторы напряжения 
IL317L (кр.) К1157ЕН1 LM317L 
IL5200G►К1254Е(P/Н)1.25 КР1214ЕН(1.25-15) LD1117AST-R►AMS1117A-ADJ 
IL5200G►К1254Е(P/Н)1.25 КР1278ЕН(1.25-15) LD1117AST-R►AMS1117A-ADJ 
IL317 КР142ЕН12(А/Б/В/Г) LM317T 

Стабилизаторы напряжения с фиксированным напряжением 
КР1180ЕН5(А/A1/Б/Б1/B/B1) UA.01ЕН005(А/Б) MC7805АС/C,B 
КР1180ЕН8(А/A1/Б/Б1/B/B1) UA.01ЕН008(Б/В) MC7808АС/C,B 
КР1181ЕН5(А/Б) КР1157ЕН(05/501/502)(А/Б) MC78L05АС/C 
КР1181ЕН12(А/Б) КР1157ЕН(1201/1202)(А/Б) MC78L12АС/C 
КР1181ЕН15(А/Б) КР1157ЕН(1501//1502)(А/Б) MC78L15АС/C 
КР1181ЕН18(А/Б) КР1157ЕН(1801/1802)(А/Б) MC78L18АС/C 
КР1181ЕН24(А/Б) КР1157ЕН(2401/2402)(А/Б) MC78L24АС/C 
КР1181ЕН6(А/Б) КР1157ЕН(601/602)(А/Б) MC78L06АС/C 
КР1181ЕН8(А/Б) КР1157ЕН(801/802)(А/Б) MC78L08АС/C 
КР1181ЕН9(А/Б) КР1157ЕН(901/902)(А/Б) MC78L09АС/C 
К1235ЕН3(А/Б)П КР1158ЕН3(Ж/И)П/Т3/У IL2931AZ(Z)-3.3 
IL2931(Z/T)/(AZ/AT)-5 КР1158ЕН5(Ж/И)П/Т3/У IL2931Z(AZ/AT)-5 
IL2931(Z/T)/(AZ/AT)-9 КР1158ЕН9(Ж/И)П/Т3/У IL2931Z(AZ/AT)-9 
КР1179ЕН12(А/Б/В) КР1162EH12(A/Б) MC7912АС/C,B 
КР1179ЕН15(А/Б/B) КР1162EH15(A/Б) MC7915АС/C,B 
КР1179ЕН18(А/Б/B) КР1162EH18(A/Б) MC7918АС/C,B 
КР1179ЕН20(А/Б/B) КР1162EH20Б MC7920АС/C,B 
КР1179ЕН24(А/Б/B) КР1162EH24(A/Б) MC7924АС/C,B 
КР1179ЕН5(А/Б/B) КР1162EH5(A/Б) MC7905АС/C,B 
КР1179ЕН6(А/Б/B) КР1162EH6(A/Б) MC7906АС/C,B 
КР1179ЕН8(А/Б/B) КР1162EH8(A/Б) MC7908АС/C,B 
КР1179ЕН9(А/Б/B) КР1162EH9(A/Б) MC7909АС/C,B 
КР1199ЕН5(А/Б) КР1168ЕН(05/5)(А/Б) MC79L05АС/С 
КР1199ЕН6(А/Б) КР1168ЕН(06/6/8)(A/Б) MC79L06АС/С 
КР1199ЕН8(А/Б) КР1168ЕН(08/8)(А/Б) MC79L08АС/С 
КР1199ЕН9(А/Б) КР1168ЕН(09/9)(А/Б) MC79L09АС/С 
КР1199ЕН12(А/Б) КР1168ЕН12(А/Б) MC79L12АС/С 
КР1199ЕН15(А/Б) КР1168ЕН15(А/Б) MC79L15АС/С 
КР1199ЕН18(А/Б) КР1168ЕН18(А/Б) MC79L18АС/С 
КР1199ЕН24(А/Б) КР1168ЕН24(А/Б) MC79L24АС/С 
КР1199ЕН12(А/Б) КР1170EH12 MC79L12АС/С 
КР1199ЕН15(А/Б) КР1170EH15 MC79L15АС/С 
КР1199ЕН18(А/Б) КР1170EH18 MC79L18АС/С 
КР1199ЕН5(А/Б) КР1170EH5 MC79L05АС/С 
КР1199ЕН6(А/Б) КР1170EH6 MC79L06АС/С 
КР1199ЕН8(А/Б) КР1170EH8 MC79L08АС/С 
КР1199ЕН9(А/Б) КР1170EH9 MC79L09АС/С 
КР1181ЕН5(А/Б) КР1181ЕН5(А/Б) MC78L05АС/C 
КР1199ЕН12(А/Б) КР1183ЕН12(А/Б) MC79L12АС/С 
КР1199ЕН15(А/Б) КР1183ЕН15(А/Б) MC79L15АС/С 
КР1199ЕН18(А/Б) КР1183ЕН18(А/Б) MC79L18АС/С 
КР1199ЕН20(А/Б) КР1183ЕН20(А/Б) MC79L20АС/С 
КР1199ЕН24(А/Б) КР1183ЕН24(А/Б) MC79L24АС/С 
КР1199ЕН5(А/Б) КР1183ЕН5(А/Б) MC79L05АС/С 
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Прототип изготавливаемый 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Прототип выпускаемый 
предприятиями СНГ Зарубежный аналог 

КР1199ЕН6(А/Б) КР1183ЕН6(А/Б) MC79L06АС/С 
КР1199ЕН9(А/Б) КР1183ЕН9(А/Б) MC79L09АС/С 
КР1181ЕН12(А/Б) КР1188ЕН(12/1201) MC78L12АС/C 
КР1181ЕН15(А/Б) КР1188ЕН(15/1501) MC78L15АС/C 
КР1181ЕН5(А/Б) КР1188ЕН(5/501) MC78L05АС/C 
КР1181ЕН6(А/Б) КР1188ЕН(6/601) MC78L06АС/C 
КР1181ЕН8(А/Б) КР1188ЕН(8/801) MC78L08АС/C 
КР1181ЕН9(А/Б) КР1188ЕН(9/901) MC78L09АС/C 
КР1199ЕН5(А/Б) КР1189ЕН(05/5/501) MC79L05АС/С 
КР1199ЕН6(А/Б) КР1189ЕН(06/601) MC79L06АС/С 
КР1199ЕН8(А/Б) КР1189ЕН(08/801) MC79L08АС/С 
КР1199ЕН9(А/Б) КР1189ЕН(09/901) MC79L09АС/С 
КР1199ЕН12(А/Б) КР1189ЕН(12/1201) MC79L12АС/С 
КР1199ЕН15(А/Б) КР1189ЕН(15/1501) MC79L15АС/С 
КР1199ЕН12(А/Б) КР1199ЕН12А MC79L12АС/С 
КР1199ЕН15(А/Б) КР1199ЕН15А MC79L15АС/С 
КР1199ЕН18(А/Б) КР1199ЕН18А MC79L18АС/С 
КР1199ЕН20(А/Б) КР1199ЕН20А MC79L20АС/С 
КР1199ЕН24(А/Б) КР1199ЕН24А MC79L24АС/С 
КР1199ЕН5(А/Б) КР1199ЕН5А MC79L05АС/С 
КР1199ЕН8(А/Б) КР1199ЕН8А MC79L08АС/С 
КР1199ЕН9(А/Б) КР1199ЕН9А MC79L09АС/С 
IL5212G►К1254Е(P/Н)1.2 КР1214ЕН1.2 LD1117AS12TR►AMS1117A-1.2 
К1254Е(P/Н)1.5 КР1214ЕН1.5 AMS1117A-1.5 
IL5218G►К1254Е(P/Н)1.8 КР1214ЕН1.8 LD1117AS18TR►AMS1117A-1.8 
IL5225G►К1254Е(P/Н)2.5 КР1214ЕН2.5 LD1117AS25TR►AMS1117A-2.5 
IL5228G►К1254Е(P/Н)2.85 КР1214ЕН2.8 LD1117AS28TR►AMS1117A-2.85 
IL5230G КР1214ЕН3 LD1117AS30TR 
IL5233G►К1254Е(P/Н)3.3 КР1214ЕН3.3 LD1117AS33TR►AMS1117A-3.3 
IL5250G►К1254Е(P/Н)5 КР1214ЕН5 LD1117AS50TR►AMS1117A-5 
IL5218G►К1254Е(P/Н)1.8 КР1278ЕН1.8 LD1117AS18TR►AMS1117A-1.8 
IL5225G►К1254Е(P/Н)2.5 КР1278ЕН2.5 LD1117AS25TR►AMS1117A-2.5 
IL5233G►К1254Е(P/Н)3.3 КР1278ЕН3.3 LD1117AS33TR►AMS1117A-3.3 
IL5250G►К1254Е(P/Н)5 КР1278ЕН5 LD1117AS50TR►AMS1117A-5 
КР1180ЕН9(А/A1/Б/Б1/B/B1)  КР142ЕН(8/81)Г MC7809АС/C,B 
КР1180ЕН12(А/A1/Б/Б1/B/B1) КР142ЕН(8/81)Д MC7812AС/C,B 
КР1180ЕН15(А/A1/Б/Б1/B/B1)  КР142ЕН(8/81)Е MC7815АС/C,B 
КР1180ЕН20(А/A1/Б/Б1/B/B1)  КР142ЕН(9/91)Г MC7820АС/C,B 
КР1180ЕН24(А/A1/Б/Б1/B/B1)  КР142ЕН(9/91)Д MC7824АС/C,B 
КР1180ЕН18(А/A1/Б/Б1/B/B1)  КР142ЕН(9А/23) MC7818АС/C,B 
КР1180ЕН8(А/A1/Б/Б1/B/B1)  КР142ЕН8(А÷Д) MC7808АС/C,B 
КР1181ЕН12(А/Б) КР5006ЕН12Б MC78L12АС/C 
КР1181ЕН15(А/Б) КР5006ЕН15Б MC78L15АС/C 
КР1181ЕН18(А/Б) КР5006ЕН18Б MC78L18АС/C 
КР1181ЕН5(А/Б) КР5006ЕН5Б MC78L05АС/C 
КР1181ЕН6(А/Б) КР5006ЕН6Б MC78L06АС/C 
КР1181ЕН8(А/Б) КР5006ЕН8Б MC78L08АС/C 
КР1181ЕН9(А/Б) КР5006ЕН9Б MC78L09АС/C 
КР1179ЕН12(А/Б/В)  КР5007EH12Б MC7912АС/C,B 
КР1179ЕН15(А/Б/В)  КР5007EH15Б MC7915АС/C,B 
КР1179ЕН18(А/Б/В)  КР5007EH18Б MC7918АС/C,B 
КР1179ЕН20(А/Б/В)  КР5007EH20Б MC7920АС/C,B 
КР1179ЕН24(А/Б/В)  КР5007EH24Б MC7924АС/C,B 
КР1179ЕН5(А/Б/В)  КР5007EH5Б MC7905АС/C,B 
КР1179ЕН6(А/Б/В)  КР5007EH6Б MC7906АС/C,B 
КР1179ЕН8(А/Б/В)  КР5007EH8Б MC7908АС/C,B 
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Прототип изготавливаемый 
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Прототип выпускаемый 
предприятиями СНГ Зарубежный аналог 

КР1179ЕН9(А/Б/В)  КР5007EH9Б MC7909АС/C,B 
К1235ЕН3(А/Б)П КР5010ЕН3А IL2931AZ(Z)-3.3 
IL2931(Z/T)/(AZ/AT)-5 КР5010ЕН5 IL2931Z(AZ/AT)-5 
IL2931(Z/T)/(AZ/AT)-9 КР5010ЕН9 IL2931Z(AZ/AT)-9 
КР1199ЕН5(А/Б) Тест-1 LM79L05 

Импульсные преобразователи напряжения 
IL3842ANF К1033ЕУ(10/15)(А÷Е)(Р/Т) UC3842 
IL3844NF К1033ЕУ(11/16)(А÷Е)(Р/Т) UC3844 
К1033ЕУ25(Р/Т) К1033ЕУ(12/15)(Б÷Е)(Р1/Т1) UC3843 
IL3845NF К1033ЕУ(13/16)(Б÷Е)(Р1/Т1) UC3845 
КР1087ЕУ1 К1114ЕУ6 TDA4605-2 
ILP223Y К1236ЕУ3(П/Р) ТОP223Y 
КР1087ЕУ1 КР1033ЕУ(2/3/5)/(/24/26)P TDA4605-2 
IL494N КР1114ЕУ(3/4)А TL494 

Многоканальные токовые драйверы 
ILN2003AN К1109КТ22 ULN2003A 
ILN2004AN (кр.) К1109КТ23 ULN2004A 
ILN62083N К1109КТ63 TD62083AFN►ULN2803 
ILN62084N К1109КТ64 TD62084AFN►ULN2804 

Драйверы светодиодов 
IZ1937 (кр.) MIK1937 LT1937 

Драйверы ЖКИ 
IZ0065 (кр.) КБ145ВГ6-4 KS0065 
IZ0066 (кр.) КБ1013ВГ6-4 KS0066/U 

ИМС управления шаговым двигателем 
IL293DW К1128КТ4(P/А) L293DD 

ИМС для автоэлектроники 
IL6083N/-01 К1055ХВ3Р U6083В 
14IVR (кр.) ►IZC6066 (кр.) К1216ЕН1 9RC6066 
IL33197AN►IL33197AN-01 К5014ХВ1Р МС3197A 
IL33193N►IL33193N-(01/02/03)► 
IL33193(A/B/C/D)N-(01/02) К5014ХВ2Р MC33193 

IL33193N►IL33193N-(01/02/03)► 
IL33193(A/B/C/D)N-(01/02) КР1055ГП(3А/4P) MC33193 

IL33197AN►IL33197AN-01 КР1055ГП5 МС3197A 
IL33193N►IL33193N-(01/02/03)► 
IL33193(A/B/C/D)N-(01/02) КР1055ХВ(4ГП/9P/9T) MC33193 

КР1323ХВ1(Р/Т) КР1055ХП(1/4/2P/2T/4/4T) L497 
IL33193N►IL33193N-(01/02/03)► 
IL33193(A/B/C/D)N-(01/02) УР1101ХП(33/43) MC33193 

КР1323ХВ1(Р/Т) УР1101ХП26 L497 
IL6083N/-01 УР1101ХП35 U6083В 
IL33197AN►IL33197AN-01 УР1101ХП37 МС3197A 

ИМС для электронных пластиковых карт 
IZE4442 (кр.) An5207 SLE4442 
IZE2815А-2 (кр.) КР5004РР1 SLE5536/SE 

ИМС для систем идентификации 
IZ1990 (кр.) К1233КТ2Т DS1990 

ИМС для часов 
IZ6013B►КБ1004ХЛ(44/45)-4 (кр.) КБ1004ХЛ51-4 KS5113 
IZ6428-01 (кр.) КБ145BХ40-4 RCLC9636 
IZ6013B►КБ1004ХЛ(44/45)-4 (кр.) КБ145ВИ4-4 KS5113 
IZ6191/6194/6294 (кр.) КБ5145ХЛ7-4 7089F-xx►KS1691ET 

Интерфейсные ИМС 
IN82C55(A/B)N КР1821ВВ55 82C55/A 
IN1488N КР559ИП19 MC1488 
IN1489АN КР559ИП20 MC1489А 
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предприятиями СНГ Зарубежный аналог 

ILX232N КР559ИП23 MAX232 
IN82C55(A/B)N КР580ВВ55А 82C55/A 

Датчики 
IL135Z►IL235Z К1019ЕМ1 LM135Z►LM235Z 

ИМС для телефонии 
CT7071 UA.02УН1 TEA1068 
ЭКФ1436УЕ1 К513УЕ2(А/Б) - 
ЭКФ1436УЕ1 КА1403ЕУ2(А/Б) - 
IL91260(C/T) КМ1091ВЖ1 UM91260C 
IL91214(А/B)N КР1008ВЖ(26/25) UMC91214(А/B) 
IL2410N►ЭКР1436АП1 КР1038AП1 KA2410 
IL2411N►ЭКР1436АП2 КР1038AП2 KA2411 
IL2418N КР1038ПП1 KA2418 
ILA1062AN КР1038ХА2 TEA1062A 
IL2418N КР1064ПП1 KA2418 
IL34119N►ЭКР1436УН1 КР1064УН2 MC34119 
IL34118N►ЭКР1436ХА2 КР1064ХА1 MC34118 
IL2418N КР1085ПП1 KA2418 
ILA1062AN КР174УН32 TEA1062A 
IL2418N КР5001ГП1 KA2418 
IL567N УР1101ХА01 LM567/C 

Таймеры 
IN555N►ЭКР1087ВИ2 UA.01555 NE555 
IN555N►ЭКР1087ВИ2 КР1006ВИ1 NE555 
ILC555N КР1441ВИ1 GLC555►ICL7555 
ЭКР1847ВИ54 КР1810ВИ54 82C54 
ЭКР1847ВИ54 КР1821ВИ54/А 82C54 
IN555N►ЭКР1087ВИ2 УР1101АГ01 NE555 
IN556N►ЭКР1087ВИ3 УР1101АГ02 NE556 
IN558N►КР1087ВИ1 УР1101АГ03 NE558 

Усилители низкой частоты 
ILA1519(А/BQ) К1051УН1 TDA1519(А/В) 
ILA7050N К1054УН1 TDA7050 
ILA1519(А/BQ) К1082УН2(А/Б) TDA1519(А/В) 
ILA7050N К174УН(23/26) TDA7050 
ILA2003 К174УН(14/9) TDA2003 
ILA7052N К174УН24 TDA7052 
ILA1519B1Q КР1051УН1 TDA1519B 
ILA1519B1 КР1051УН2 TDA1519A 
ILA7052N КР1082УН3 TDA7052 
ILA7052N КР1438УН1 TDA7052 
IL386N КР1438УН2 LM386 

Микроконтроллеры 
КР1858ВМ3 К1582ВМ2-0100 Z80 
IZ5851(A/B) ►КБ1820BE7-4 (кр.) КБ145ВХ21-4 LC5851 
IN87C51AN КМ1830ВЕ751 87C51 
IN82C55AN КР1821ВВ55 82С55 
КР588ИР1 КР1821ИР82 CP82C82 
IN80C31N►ЭКР1830ВЕ31 КР1830ВЕ31 80C31 
IN80C51N►ЭКР1830ВЕ51 КР1830ВЕ51 80C51 
IN82C55BN КР1834ВВ55 82С55 
КР1858ВМ3 КР1858ВM1 Z80 
IN87C51AN УР5701ВЕ87 87C51 

Память 
INF8582EN/-2►ЭКР1568РР1 К1609ХП1 PCF8582E/-2 
IN24LC02/BN К5004PC2(P/Т) 24LC02/B 
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INF8582EN/-2►ЭКР1568РР1 К558ХП3 PCF8582E/-2 
КР588РЕ1 К563РЕ1 SMM2364 
INF8582EN/-2►ЭКР1568РР1 КР1566РР1 PCF8582E/-2 
КР537РУ(3/14)(А/Б) КР537РУ(2/4) HM6504/-5 

ИМС для телевидения 
ILA3654АQ К1021ХА5 TDA3653В 
ILA3654/Q КР1051ХА1(А/Б) TDA3654/Q 
ILA3654/Q КР1051ХА27 TDA3654/Q 
INA3010N►ЭКР1568ХЛ1 УР5704ХЛ02 SAA3010 

ИМС стандартной логики 
IW4052BN К1561КП1 CD4052B 
IW4051BN К1561КП2 CD4051B 
IW4519BN К1561КП4 CD4519B 
IW4053BN К1561КП5 CD4053B 
IW40107BN К1561ЛА10 CD40107B 
IW4081BN К1561ЛИ2 CD4081B 
IN74HC123AN К1564АГ3 MC74HC123 
IN74HC240AN К1564АП3 MC74HC240 
IN74HC241AN К1564АП4 MC74HC241 
IN74HC244AN К1564АП5 MC74HC244 
IN74HC245AN К1564АП6 MC74HC245 
IN74HC640AN К1564АП9 MC74HC640 
IN74HC139AN К1564ИД14 MC74HC139 
IN74HC154AN К1564ИД3 MC74HC154 
IN74HC155AN К1564ИД4 MC74HC155 
IN74HC138AN К1564ИД7 MC74HC138 
IN74HC161AN К1564ИЕ10 MC74HC161 
IN74HC393AN К1564ИЕ19 MC74HC393 
IN74HC192AN К1564ИЕ6 MC74HC192 
IN74HC193AN К1564ИЕ7 MC74HC193 
IN74HC374AN К1564ИР23 MC74HC374 
IN74HC164AN К1564ИР8 MC74HC164 
IN74HC165AN К1564ИР9 MC74HC165 
IN74HC257AN К1564КП11 MC74HC257 
IN74HC253AN К1564КП12 MC74HC253 
IN74HC258AN К1564КП14 MC74HC258 
IN74HC373AN К1564ИР22 MC74HC373 
IN74HC251AN К1564КП15 MC74HC251 
IN74HC157AN К1564КП16 MC74HC157 
IN74HC158AN К1564КП18 MC74HC158 
IN74HC153AN К1564КП2 MC74HC153 
IN74HC151AN К1564КП7 MC74HC151 
IN74HC20AN К1564ЛА1 MC74HC20 
IN74HC30AN К1564ЛА2 MC74HC30 
IN74HC00AN К1564ЛА3 MC74HC00 
IN74HC10AN К1564ЛА4 MC74HC10 
IN74HC02AN К1564ЛЕ1 MC74HC02 
IN74HC27AN К1564ЛЕ4 MC74HC27 
IN74HC08AN К1564ЛИ1 MC74HC08 
IN74HC21AN К1564ЛИ6 MC74HC21 
IN74HC32AN К1564ЛЛ1 MC74HC32 
IN74HC04AN К1564ЛН1 MC74HC04 
IN74HC05AN К1564ЛН2 MC74HC05 
IN74HC86AN К1564ЛП5 MC74HC86 
IN74HC125AN К1564ЛП8 MC74HC125 
IN74HC85AN К1564СП1 MC74HC85 
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IN74HC112AN К1564ТВ9 MC74HC112 
IN74HC14AN К1564ТЛ2 MC74HC14 
IN74HC74AN К1564ТМ2 MC74HC74 
IN74HC75AN К1564ТМ7 MC74HC75 
IN74HC174AN К1564ТМ9 MC74HC174 
КР1533АГ3 К555АГ3 SN74АLS123 
ЭКР1533АП3 К555АП3 SN74АLS240 
ЭКР1533АП4 К555АП4 SN74АLS241 
IN74LS244N►ЭКР1533АП5 К555АП5 SN74LS244►SN74АLS244 
IN74LS245N►ЭКР1533АП6 К555АП6 SN74LS245►SN74АLS245 
ЭКР1533ИД3 К555ИД3 SN74АLS154 
КР1533ИД4 К555ИД4 SN74АLS155 
IN74LS138N►КР1533ИД7 К555ИД7 SN74LS138►SN74АLS138 
IN74LS161N►КР1533ИЕ10 К555ИЕ10 SN74LS161►SN74АLS161 
КР1533ИЕ13 К555ИЕ13 SN74ALS191 
КР1533ИЕ18 К555ИЕ18 SN74ALS163 
КР1533ИЕ19 К555ИЕ19 SN74АLS393 
КР1533ИЕ2 К555ИЕ2 SN74ALS90 
КР1533ИЕ5 К555ИЕ5 SN74АLS93 
КР1533ИЕ6 К555ИЕ6 SN74АLS192 
КР1533ИЕ7 К555ИЕ7 SN74АLS193 
КР1533ИЕ9 К555ИЕ9 SN74АLS160 
ЭКР1533ИП3 К555ИП3 SN74ALS181 
КР1533ИП4 К555ИП4 SN74ALS182 
КР1533ИП5 К555ИП5 SN74ALS280 
КР1533ИП6 К555ИП6 SN74ALS242 
КР1533ИП7 К555ИП7 SN74ALS243 
КР1533ИР10 К555ИР10 SN74ALS166 
КР1533ИР15 К555ИР15 SN74ALS173 
КР1533ИР16 К555ИР16 SN74АLS295 
ЭКР1533ИР22 К555ИР22 SN74АLS373 
ЭКР1533ИР23 К555ИР23 SN74АLS374 
КР1533ИР26 К555ИР26 SN74АLS670 
ЭКР1533ИР27 К555ИР27 SN74АLS377 
ЭКР1533ИР29 К555ИР29 SN74ALS323 
КР1533ИР30 К555ИР30 SN74ALS259 
КР1533ИР32 К555ИР32 SN74АLS170 
ЭКР1533ИР35 К555ИР35 SN74ALS273 
IN74LS164N►КР1533ИР8 К555ИР8 SN74LS164►SN74АLS164 
КР1533ИР9 К555ИР9 SN74ALS165 
КР1533КП11 К555КП11 SN74АLS257 
КР1533КП12 К555КП12 SN74АLS253 
КР1533КП13 К555КП13 SN74АLS298 
КР1533КП14 К555КП14 SN74АLS258 
КР1533КП15 К555КП15 SN74АLS251 
IN74LS157N►КР1533КП16 К555КП16 SN74LS157►SN74АLS157 
КР1533КП17 К555КП17 SN74АLS353 
КР1533КП18 К555КП18 SN74ALS158 
КР1533КП2 К555КП2 SN74АLS153 
КР1533КП7 К555КП7 SN74АLS151 
КР1533ЛА1 К555ЛА1 SN74АLS20 
КР1533ЛА10 К555ЛА10 SN74АLS12 
КР1533ЛА2 К555ЛА2 SN74АLS30 
IN74LS00N►КР1533ЛА3 К555ЛА3 SN74LS00►SN74АLS00 
КР1533ЛА4 К555ЛА4 SN74АLS10 
КР1533ЛА7 К555ЛА7 SN74ALS22 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ И 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
 

 
252 
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КР1533ЛА8 К555ЛА8 SN74ALS01 
IN74LS03N►КР1533ЛА9 К555ЛА9 SN74LS03►SN74АLS03 
IN74LS02N►КР1533ЛЕ1 К555ЛЕ1 SN74LS02►SN74АLS02 
КР1533ЛЕ4 К555ЛЕ4 SN74АLS27 
КР1533ЛИ1 К555ЛИ1 SN74АLS08 
КР1533ЛИ2 К555ЛИ2 SN74ALS09 
КР1533ЛИ3 К555ЛИ3 SN74АLS11 
КР1533ЛИ4 К555ЛИ4 SN74ALS15 
КР1533ЛИ6 К555ЛИ6 SN74АLS21 
КР1533ЛЛ1 К555ЛЛ1 SN74АLS32 
IN74LS04N►КР1533ЛН1 К555ЛН1 SN74LS04►SN74АLS04 
IN74LS05N►КР1533ЛН2 К555ЛН2 SN74LS05►SN74АLS05 
КР1533ЛП12 К555ЛП12 SN74ALS136 
КР1533ЛП3 К555ЛП3 - 
IN74LS86N►КР1533ЛП5 К555ЛП5 SN74LS86►SN74АLS86 
КР1533ЛП8 К555ЛП8 SN74АLS125 
КР1533ЛР11 К555ЛР11 SN74АLS51 
КР1533ЛР13 К555ЛР13 SN74АLS54 
КР1533ЛР4 К555ЛР4 SN74АLS55 
КР1533СП1 К555СП1 SN74АLS85 
КР1533ТВ6 К555ТВ6 SN74АLS107 
КР1533ТВ9 К555ТВ9 SN74АLS112 
IN74LS14N►КР1533ТЛ2 К555ТЛ2 SN74LS14►SN74АLS14 
КР1533ТМ2 К555ТМ2 SN74АLS74 
КР1533ТМ7 К555ТМ7 SN74АLS75 
КР1533ТМ8 К555ТМ8 SN74АLS175 
КР1533ТМ9 К555ТМ9 SN74АLS174 
КР1533ТР2 К555ТР2 SN74АLS279 
IN74HCТ164AN К5564ИР8 MC74HCТ164 
IN74HCТ30AN К5564ЛА2 MC74HCТ30 
IN74HCТ32AN К5564ЛЛ1 MC74HCТ32 
IN74HCТ04AN К5564ЛН1 SN74HCТ04 
IN74HCТ14AN К5564ТЛ2 MC74HCТ14 
IN74LV374N К5574ИР23 74LV374 
IW4028BN К561ИД1 CD4028B 
IW4520BN К561ИЕ10 CD4520B 
IW4516BN К561ИЕ11 CD4516B 
IW4029BN К561ИЕ14 CD4029B 
IW4059BN К561ИЕ15 CD4059B 
IW4020BN К561ИЕ16 CD4020B 
IW4018BN К561ИЕ19 CD4018B 
IW4017BN К561ИЕ8 CD4017B 
IW4022BN К561ИЕ9 CD4022B 
IW4008BN К561ИМ1 CD4008B 
IW4585BN К561ИП2 CD4585B 
IW4006BN К561ИР1 CD4006B 
IW4015BN К561ИР2 CD4015B 
IW4034BN К561ИР6 CD4034B 
IW4035BN К561ИР9 CD4035B 
IW4052BN К561КП1 CD4052B 
IW4051BN К561КП2 CD4051B 
IW4016BN К561КТ1 CD4016B 
IW4066BN К561КТ3 CD4066B 
IW40107BN К561ЛА10 CD40107B 
IW4011BN К561ЛА7 CD4011B 
IW4012BN К561ЛА8 CD4012B 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ И 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 

 

 
253

Прототип изготавливаемый 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Прототип выпускаемый 
предприятиями СНГ Зарубежный аналог 

IW4023BN К561ЛА9 CD4023B 
IW4001BN К561ЛЕ5 CD4001B 
IW4002BN К561ЛЕ6 CD4002B 
IW4502BN К561ЛН1 CD4502B 
IW4049BN К561ЛН2 CD4049B 
IW4503BN К561ЛН3 CD4503B 
IW4030BN К561ЛП2 CD4030B 
IW4019BN К561ЛС2 CD4019B 
IW4050BN К561ПУ4 CD4050B 
IW4531BN К561СА1 CD4531B 
IW4027BN К561ТВ1 CD4027B 
IW4093BN К561ТЛ1 CD4093B 
IW4013BN К561ТМ2 CD4013B 
IW4042BN К561ТМ3 CD4042B 
IW4043BN К561ТР2 CD4043B 

Транзисторы 
2П7145(А/А1)/ИМ 2П793А IRFP250 
КП743А КП510 IRF510 
КП744А КП520 IRF520 
КП745А КП530 IRF530 
КП746(А-В) КП540 IRF540 
КП748А КП610 IRF610 
КП749А КП620 IRF620 
КП737А►IFP630 (кр.) КП630 (WFP/IRF)630 
КП750А►IFP640 (кр.) КП640 (WFP/IRF)640 
IFP730 КП707А1 (IRF/WFP)730 
IFP4N60►КП726(А/Б) КП707Б1 STP4N60►BUZ90A 
IFP4N65 (кр.) КП707В2 WFP4N65 
КП731А КП710 IRF710 
IFP1N60 КП7129А (WFP/SSU)1N60 
IFP7N60 КП7130А WFP7N60 
КП750А►IFP640 (кр.) КП7133А (WFP/IRF)640 
IFP50N06►КП723А КП7150А WFP50N06►IRFZ44 
КП751А КП720 IRF720 
КП128Б КП7229(А/Б) IRF5210 
IFP50N06 КП723А WFP50N06►IRFZ44 
IFP4N60 КП726(А/Б) STP4NC60►BUZ90A 
IFP730 КП730 (WFP/IRF)730 
IFP634 (кр.) КП737Б (IRF/WFP)634 
IFP630 (кр.) КП737Г (IRF/WFP)630 
IFP4N60►КП726(А/Б) КП738Б STP4N60►BUZ90 
IFP740 КП740 (WFP/IRF)740 
IFP640 (кр.) КП750А (WFP/IRF)640 
КП749А КП767А IRF620 
КП737А►IFP630 (кр.) КП767Б (WFP/IRF)630 
КП750А►IFP640 (кр.) КП767В (WFP/IRF)640 
КП737Б►IFP634 (кр.) КП767Д (WFP/IRF)634 
КП751А КП768А IRF720 
КП751Б КП768Б IRF721 
КП751В КП768В IRF722 
IFP730 КП768Д (WFP/IRF)730 
IFP740 КП768К (WFP/IRF)740 
КП744А КП769А IRF520 
КП745А КП769Б IRF530 
КП746(А-В) КП769В IRF540 
КП780А КП770А IRF820 
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Прототип изготавливаемый 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Прототип выпускаемый 
предприятиями СНГ Зарубежный аналог 

КП780Б КП770Б IRF821 
КП780В КП770В IRF822 
IFP830 КП770Д (WFP/IRF)830 
IFP840 КП770К (IRF/WFP)840 
КП740А КП782Г IRFZ24 
КП727Б КП782Е IRFZ34 
КП747А КП790А IRFP150 
КП778А КП793А IRFP250 
IFP50N06►КП723А КП812А1 WFP50N06►IRFZ44 
КП727Б КП812В1 IRFZ34 
КП750А►IFP640 (кр.) КП813Б (WFP/IRF)640 
КП780А КП820 IRF820 
IFP830 КП830 (WFP/IRF)830 
IFP840 КП840 (WFP/IRF)840 
КТ3107А КТ313А1 BC307A 
КТ3107Г КТ313Б1 BC308A 
КТ3107Ж КТ313В1 BC309В 
КТ3130Б9 КТ3170А9 (BCW/BCF)32 
КТ3130Б9 КТ3172А9 (BCW/BCF)32 
КТ3127А КТ326 2N4411 
КТ3126А КТ326(А/Б)М BF506 
КТ817Г КТ342АМ BD237 
КТ816Г КТ342БМ BD238 
КТ6115(А/Г)/(Б/Д)/(В/Е) КТ6133(А-В) SS8550(B/C/D) 
КТ6114(А/Г)/(Б/Д)/(B/Е) КТ6134(А-В) SS8050(B/С/D) 
КТ520А КТ6139А MPSA42 
КТ6117А КТ6139Г 2N5551 
КТ6117Б КТ6139Д 2N5550 
КТ8271А КТ639(А-В) BD136 
КТ8271Б КТ639(Г/Д) BD138 
КТ8271В КТ639(Ж/Е) BD140 
КТ817В КТ721А BD235 
КТ816В КТ722А BD236 
КТ732А КТ740А MJE4343 
КТ732А КТ8101А MJE4343 
КТ733А КТ8102А MJE4353 
КТ872А КТ8107(А-Е) BU508A 
КТ973А КТ8130А BD876 
КТ972А КТ8131А BD875 
КТ8170(А1/А9) КТ8137А MJE13003 
КТ739А КТ8149А (TIP/MJD)2955 
КТ738А КТ8150А1 (TIP/MJD)3055 
КТ8170(А1/А9) КТ8175(А/A1) MJE13003 
КТ8170(Б1/Б9) КТ8175(Б/Б1) MJE13002 
КТ8164А КТ8181А MJE13005 
КТ8164Б КТ8181Б MJE13004 
КТ8126А1 КТ8182А MJE13007 
КТ8126Б1 КТ8182Б MJE13006 
КТ8176А КТ8216Б (TIP/MJD)31A 
КТ8176Б КТ8216В (TIP/MJD)31В 
КТ8176В КТ8216Г (TIP/MJD)31С 
КТ8177А КТ8217(А/Б) (TIP/MJD)32А 
КТ8177Б КТ8217В (TIP/MJD)32В 
КТ8177В КТ8217Г (TIP/MJD)32С 
КТ8214В КТ8218А1-Г1 (TIP/MJD)112 
КТ8215В КТ8219А1-Г1 (TIP/MJD)117 
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Прототип изготавливаемый 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

Прототип выпускаемый 
предприятиями СНГ Зарубежный аналог 

КТ8225А КТ8231А BU941ZP►BU931ZP 
КТ8225А КТ8232А1 BU941ZP►BU931ZP 
КТ8115А КТ8233А-5 (TIP/MJD)127 
КТ8115Б КТ8233Б-5 TIP126 
КТ8115В КТ8233В-5 TIP125 
КТ8116А КТ8234А-5 (TIP/MJD)122 
КТ8116Б КТ8234Б-5 TIP121 
КТ8116В КТ8234В-5 TIP120 
КТ8215В КТ8242А-5 (TIP/MJD)117 
КТ8215Б КТ8242Б-5 TIP116 
КТ8215А КТ8242В-5 TIP115 
КТ8214В КТ8243А-5 (TIP/MJD)112 
КТ8214Б КТ8243Б-5 TIP111 
КТ8214А КТ8243В-5 TIP110 
КТ973А КТ8244А-5 BD876 
КТ972А КТ8245А-5 BD875 
КТ8159(А-В) КТ825Е (BDV/BDX)64 
КТ8116А КТ829А (TIP/MJD)122 
КТ8116Б КТ829Б TIP121 
КТ8116В КТ829В TIP120 
КТ8213(А/Б/В) КТ837(А/Б/В) TIP42(A/B/С) 
КТ8126Б1 КТ854Б MJE13006 
КТ8229А КТ867А TIP35 
КТ8225А КТ897А BU941ZP►BU931ZР 
КТ8297(А-Г) КТ9176А (KSB/2SB)772 
КТ8296(А-Г) КТ9177А (KSD/2SD)882 
КТ8272В КТ961А BD139 
КТ8272А КТ961В BD135 
КТ8116А Ц-122 (TIP/MJD)122 
КТ8115А Ц-127 (TIP/MJD)127 
КТ8170(А1/А9) Ц-13003 MJE13003 
КТ739А Ц-2955 (TIP/MJD)2955 
КТ738А Ц-3055 (TIP/MJD)3055 
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Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» 
ул. Казинца И.П., 121 А, к. 327, Минск, 220108, Республика Беларусь 

Тел. (+375 17) 278 26 26, Тел./факс   (+375 17) 278 79 80 
http://www.integral.by 

 
Управление внутреннего 
маркетинга 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
 
 

Тел. ....................(+375 17) 212 18 10 
Тел./факс ..........(+375 17) 212 20 31 
E-mail: dzum@integral.by 
 
Начальник УВМ 
Тел. .....................(+375 17) 212 18 10 
E-mail: dzumz@integral.by 
 
Зам. начальника УВМ 
по применению ИМС и ППП 
Тел. ..................... (+375 17) 212 18 10 
E-mail: dzumz@integral.by 
 
Зам. начальника УВМ  
Тел. ..................... (+375 17) 212 24 03 
E-mail: dzuma@integral.by 
 
Зам. начальника УВМ – начальник 
отдела 
Тел.(+375 17) 278 58 31 

Консультации по применению ИМС 
и ППП, перспективным 
разработкам, ценам, техническим 
характеристикам серийно 
изготавливаемых ИМС и ППП: 

ИМС для телевидения и аудио 
Тел. .................... (+375 17) 212 20 31 

ИМС для силовой, автомобильной 
электроники, таймеры, стандартные 
аналоговые ИМС, MOSFET  
Тел. .....................  (+375 17) 212 56 61 
E-Mail:dzum1@integral.by 

ИМС для телекоммуникаций, 
микроконтроллеры, драйверы, LED-
драйверы, ИМС периферийных 
устройств, интерфейсные ИМС, 
запоминающие устройства, 
стандартные цифровые логические 
ИМС, ЖКИ, ЖК-модули 
Тел. .....................  (+375 17) 278 98 53 
E-Mail:dzumc@integral.by 

Фаундри (заказы и услуги) 
Тел. .....................  (+375 17) 278 74 43 
E-Mail:dzum2@integral.by 

Электронная компонентная база 
специального назначения  
Тел. ..................... (+375 17) 298 97 43 
                              (+375 17) 212 20 22 
E-Mail: dzum3@integral.by 
 
Изделия электронной техники  
Тел. .....................(+375 17) 278 87 52 
.............................(+375 17) 278 58 31 
E-Mail: dzum11@integral.by 
 
Транзисторы, диоды 
Тел. .....................(+375 17) 212 59 32 
Факс ....................(+375 17)212 41 41 
E-mail: market@transistor.com.by 
 
Консультации по обозначениям и 
корпусам  
Тел. .....................(+375 17) 212 96 31 
 
Консультации по ТУ  
на микросхемы: 
Тел. .....................(+375 17) 278 07 05 
полупроводниковые приборы: 
Тел. .....................(+375 17) 278 41 01 
 

 
 
 
Филиал «Завод полупроводниковых приборов» 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
ул. Корженевского, 12, Минск, 220108 
Тел. ..................... (+375 17) 212 24 31 
Факс..................... (+375 17) 278 79 80 
E-mail: VG@transistor.com.by 
www.integral.by 
 
 
Филиал «Транзистор» ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
ул. Корженевского, 16, Минск, 220108 
Тел. ..................... (+375 17) 212 59 32 
Факс..................... (+375 17) 212 41 41 
E-mail: market@transistor.com.by 
www.integral.by, www.transistor.by 
 

 
 
 
Филиал НТЦ «Белмикросистемы» 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
ул. Корженевского, 12, Минск, 220108 
Тел. ..................... (+375 17) 212 15 23 
............................ (+375 17) 278 13 30 
Факс ................... (+375 17) 278 28 22 
E-mail: office@bms.by 
www.bms.by 
 
Филиал «Камертон» ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
ул. Брестская, 137, Пинск,  
Брестская обл., 225710  
Тел. ..................... (+375 165) 34 15 80 
............................ (+375 165) 34 57 70 
............................ (+375 165) 34 16 01 
Факс .................... (+375 165) 34 18 84 
E-mail: tasisogt@mail.ru 
Kamerton_sbyt@tut.by 
 
Торговый дом ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
ул. Корженевского, 12, Минск, 220108 
Тел........................(+375 17) 212 94 32 
Факс………………(+375 17) 278 16 14 
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ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ   СЕТЬ  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Филиал ОАО «ИНТЕГРАЛ» в г. Гомеле 
пр. Ленина, 59, Гомель, 246017 
Тел....................... (+375 232) 71 92 71 
Тел./факс ............ (+375 232) 71 33 52 
E-mail: integralgomel@yahoo.com 
 

 
РОССИЯ 
 
СП ЗАО «Интеграл СПБ» 
Ириновский пр-т, 21, корп. 1,  
Санкт-Петербург, 195279 
Тел...........................(+812) 527 78 85 
Тел./факс ................(+812) 527 78 90 
E-mail: komplekt@integ.spb.ru 
www.integralspb.ru 
 
ЗАО «Спец-электронкомплект» 
а/я 92, Москва, 125319 
Тел...........................(+495) 234 01 10 
Тел./факс ................(+495) 956 33 46 
E-mail: anshet@zolshar.ru  
 
 
ЗАО «РОССПЕЦПОСТАВКА» 
Кронштадтский бульвар, д.7а, строение 1, 
Москва, 125212 
Тел./факс...............(+495) 780 36 86 
E-mail: info@rccp.ru 
www.rccp.ru 
 
 
ЗАО «Фаворит-ЭК» 
ул. Скотопрогонная, 29/1 
Москва, 109029 
Тел./факс...............(+495) 627 76 24 
E-mail: info@favorit-ec.ru 
www.favorit-ec.ru 

ЗАО «Дон» 
Старомарьинское шоссе, 3,  
Москва, 127521 
Тел./Факс ................ (+495) 225 48 31 
................................. (+495) 225 48 32 
................................. (+495) 225 48 33 
E-mail: don@don-com.ru 
www.don-com.ru 
 
 
ЗАО «Экситон» 
ул. Бабушкина, 7, Смоленск, 214031 
Представитель в РБ:  
Тел. ................... (+375 212) 23 80 00 
E-mail: post@souz.vitebsk.by 
 
 

ЗАО «РАДИАНТ-ЭЛКОМ» 
Научный проезд, д.8, стр.1 
Москва, 117246 
Тел./факс...................(+495) 725 04 04 
Тел./факс...................(+495) 921 35 85 
E-mail:radiant@ranet.ru 
 
 

ООО «С-Компонент» 
ул. Василия Петушкова, 13 корп. 1 
Москва, 125476 
Тел./факс………….(+495) 663 93 17 
E-mail: elena@c-component.ru 
 
 
 
 
 

УКРАИНА 
ЧП «АКИК-Восток ЭК» 
ул. Дарвина, 20, г. Харьков, 61002 
Тел./факс ............ (+380 57) 717 41 36 
E-mail: pga@akik.com.ua 
www.akik.com.ua 
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